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本書に記載されている内容は、改良などにより予告なく変更することがありますので、最新の情報
であることをご確認ください。  
ご使用に際しては、納入仕様書を必ずご確認ください。  
本書に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因す
る当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社は一切
責任を負いません。  
本書に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使
用者の責任に於いて検討・判断を行ってください。  
当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は
避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を発生させ
ないよう、使用者の責任に於いて、装置やシステム上で十分な安全設計および確認を行ってくだ
さい。  
本書に記載されている製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）
にご使用されることを意図しております。 
高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防犯装置、各
種安全装置など）へのご使用をご検討の際には、必ず当社販売窓口へご相談ください。 
極めて高い信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器な
ど）には、ご使用しないでください。  
本書に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。  
本書に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。 
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4 IC

ご注文に際してご注文に際して
最少梱包数の整数倍でご発注いただきますようお願いいたします。

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）

A110xxLH LH － 3000個

A110xxUA UA 500個 －

A112xxLH LH － 3000個

A112xxUA UA 500個 －

A114xxLH LH － 3000個

A114xxUA UA 500個 －

A120xxLH LH － 3000個

A120xxUA UA 500個 －

A121xxLH LH － 3000個

A121xxUA UA 500個 －

A122xxLH LH － 3000個

A122xxUA UA 500個 －

A132xxLH LH － 3000個

A132xxUA UA 500個

A142xxK K 500個

A323xxLH LH － 3000個

A323xxUA UA 500個

A3901SEJ QFN10 － 1500個

A3938SLD TSSOP38 － 4000個

A3950SLP eTSSOP16 － 4000個

A3950SEU QFN16 － 1500個

A3959SB DIP24 600個 －

A3959SLB SOP24 － 1000個

A3959SLP eTSSOP28 － 4000個

A3966SLB SOP16 － 1000個

A3967SLB SOP24 － 1000個

A3968SLB SOP16 － 1000個

A3977SED PLCC44 － 450個

A3977SLP eTSSOP28 － 4000個

A3982SLB SOP24 － 1000個

A3983SLP eTSSOP24 － 4000個

A3984SLP eTSSOP24 － 4000個

A3987SLP eTSSOP24 － 4000個

A3995SEV QFN36 － 1500個

A3988SEV QFN36 － 1500個

A3989SEV QFN36 － 1500個

A4403GEU QFN16 － 1500個

A4490EES QFN20 － 1500個

A4931MET QFN28 － 1500個

A4983SET QFN28 － 1500個

A8426EES MPL16 － 1500個

A8436EEJ MPL10 － 1500個

A8437EEJ MPL10 － 1500個

A8439EEJ MPL10 － 1500個

A8447SLJ SOIC8 － 3000個

ACS75xxxx-xxx-PFF PFF 170個 －

ASC71xELC SOP8（面実装） － 3000個

ATS6xxxSG SG － 800個

ATS6xxxSH SH － 800個

PG001M DIP16 1000個 －

SAI PS4（面実装） － 2000個

SCM1100M SCM 250個 －

SI-3000KD TO263-5（面実装） － 800個

SI-3000KF TO220F-5 2000個 －

SI-3000KM TO252-5（面実装） － 3000個

SI-3000KS SOP8（面実装） － 1000個

SI-3000KWM TO252-5（面実装） － 3000個

SI-3000LLSL SOP8（面実装） － 1000個

SI-3000LSA SOP8（面実装） － 1000個

SI-3000LU SOT89-5（面実装） － 1000個

SI-3000ZD TO263-5（面実装） － 800個

SI-3000ZF TO220F-5 2000個 －

SI-7321M HSOP44（面実装） － 2000個

SI-7510 DIP30 680個 －

SI-8000E TO220F-5 2000個 －

SI-8000FD TO263-5（面実装） － 800個

SI-8000FFE TO220F-5 2000個 －

SI-8000GL DIP8 2500個 －

SI-8000HD TO263-5（面実装） － 800個

SI-8000HFE TO220F-5 2000個 －

SI-8000JD TO263-5（面実装） － 800個

SI-8000JF TO220F-5 2000個 －

SI-8000Q HSOP8（面実装） － 1000個

SI-8000S TO220F-5 2000個 －

SI-8000SD TO263-5（面実装） － 800個

SI-8000TFE TO220F-5 2000個 －

SI-8000TM TO252-5（面実装） － 3000個

SI-8000W SOP8（面実装） － 1000個

SI-8000Y TO220F-7 2000個 －

SI-8011NVS TSSOP24 － 2800個

SI-8100QL DIP8 2500個 －

SI-8205NHD HSOP8 － 1000個

SI-8400L オープンエアー（EI-12.5コア） 864個 －

SI-8405NH SOP8（面実装） － 1000個

SI-8405NL SOP8（面実装） － 1000個

SI-8500L オープンエアー（EI-19コア） 320個 －

1 IC

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）
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SI-8511NVS TSSOP24 － 2800個

SLA6805MP/ SLA23Pin LF.No.2151/2152：648個, －

SLA6816MP LF.No.2153：540個

SLA6845M SLA24Pin LF.No.2171：648個 －

SLA6868M/ SLA24Pin LF.No.2171：648個, －

SLA682xM LF.No.2175：540個

SLA7022MU/ ZIP15 with Fin 1080個 －

7029M （SLA15Pin）

SLA7024M/ ZIP18 with Fin 1080個 －

7026M/7027MU （SLA18Pin）

SLA703xM ZIP18 with Fin 1080個 －

（SLA18Pin）

SLA7042M/7044M ZIP18 with Fin 1080個 －

（SLA18Pin）

SLA705xM ZIP18 with Fin 1080個 －

（SLA18Pin）

SLA706xM ZIP21 with Fin 1080個 －

（SLA21Pin）

SLA707xMR/MPR ZIP23 with Fin 1080個 －

（SLA23Pin）

SLA708xMR/MPR ZIP23 with Fin 1080個 －

（SLA23Pin）

SLA7611M ZIP18 with Fin 1080個 －

（SLA18Pin）

SMA682xMP SMA24Pin LF.No.2451：1080個, －

LF.No.2452：1008個

SMA686xM SMA24Pin LF.No.2451：1080個, －

LF.No.2452：1008個

SMA7022MU/ ZIP15 1440個 －

7029M （SMA15Pin）

SMA7036M ZIP15（SMA15Pin） 1440個 －

SPI-6631M HSOP16

SPI-721xM HSOP16 － 1400個

SPI-8000A HSOP16 － 1400個

SPI-8000TW HSOP16 － 1400個

STA6940M SIP18（STA18Pin） LF.No434：1785個 －

STA801M SIP10（STA10Pin） 100個 －

STA810M SIP8（STA8Pin） 100個 －

STA820M SIP8（STA8Pin） 100個 －

SX68000M SOP27 － 1000個

1 IC

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）
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早　見　表

ドロッパ方式レギュレータIC（低損失、過電流保護、過熱保護回路内蔵）

面実装タイプ

シリーズ名

SI-3000LU

SI-3000LSA

SI-3000KS

SI-3000KM

SI-3000KD

SI-3000LLSL

SI-3000ZD

出力電流

（A）

0.25

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

3.0

パッケージ

SOT89-5

SOP8

SOP8

TO252-5

TO263-5

SOP8

TO263-5

OFF時

低消費電流

○

○

○

○

○

○

○

出力

ON/OFF

○

○

○

○

○

○

○

過電流

保護特性

垂下

フの字

垂下

フの字＊1

フの字＊2

フの字

フの字

掲載頁

10

12

14

16

20

24

26

出力電圧

（V）

1.8 2.5 3.3 5 9 12

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎

可変（基準電圧）

（V）

1.0 1.1 1.25 1.28

◎

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎

◎

早　見　表

1-1 レギュレータIC

シリーズ名

SI-3000KF

SI-3000ZF

出力電流

（A）

1.0

3.0

パッケージ

TO220F-5

TO220F-5

OFF時

低消費電流

○

○

出力

ON/OFF

○

○

過電流

保護特性

フの字

フの字

掲載頁

28

30

可変（基準電圧）

（V）

1.0 1.1

◎

◎

リード挿入タイプ

＊1：SI-3012KM/3025KM/3033KMは垂下
＊2：SI-3012KD/3033KDは垂下
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スイッチング方式レギュレータIC（過電流保護、過熱保護回路内蔵）

掲載頁

34

36

38

40

42

44

46

48

52

54

54

56

過電流

保護特性

垂下

垂下

フの字

垂下

垂下

フの字

垂下

フの字

垂下

垂下

垂下

垂下

出力

ON/OFF

―

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

出力電流

（A）

0.4

0.5

0.6

1.5

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

5.5

出力電圧

（V）

3.3 5 9 12

◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

シリーズ名

SAI

SI-8000W

SI-8000JD

SI-8000TM

A4403GEU＊

A8447SLJ

SI-8000SD

SPI-8000A

SI-8000Q＊

SI-8000FDE

SI-8000FDL

SI-8000HD

パッケージ

PS-4

SOP8

TO263-5

TO252-5

MPL16

SOIC8

TO263-5

HSOP16

HSOP8

TO263-5

TO263-5

TO263-5

OFF時

低消費電流

―

―

○

○

○

○

―

○

○

―

○

○

可変（基準電圧）

（V）

0.5 0.8 1.0

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

耐圧

（V）

35

35

43

43

50

50

43

53

30

43

43

43

OFF時

低消費電流

―

○

―

○

―

○

―

―

○

過電流

保護特性

垂下

フの字

垂下

フの字

垂下

垂下

垂下

垂下

垂下

出力

ON/OFF

―

○

○

○

○

○

○

○

○

シリーズ

SI-8000E

SI-8000JF

SI-8000TFE

SI-8000GL

SI-8000S

SI-8100QL＊2

SI-8000FFE

SI-8000HFE

SI-8000Y＊2

出力電流

（A）

0.6

1.5

1.5

1.5

3.0

3.5

3.5

5.5

8.0

パッケージ

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-5

DIP8

TO220F-5

DIP8

TO220F-5

TO220F-5

TO220F-7

掲載頁

58

60

62

64

66

68

70

72

74

出力電圧

（V）

3.3 5 9 12 15

◎

◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎

◎

可変（基準電圧）

（V）

0.5 0.8 1.0 1.5

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

耐圧

（V）

43

43

43

53

43＊1

30

43

43

45

＊1：SI-8033Sは35V
＊2：電流モード制御

リード挿入タイプ

過電流

保護特性

フの字

垂下

垂下

垂下

垂下

出力

ON/OFF

○

○

○

○

○

シリーズ名

SI-8011NVS

SI-8405NL

SI-8511NVS

SI-8405NH

SI-8205NHD

出力電流

（A）

－

－

－

－

3.0

パッケージ

TSSOP24

SOP8

TSSOP24

SOP8

HSOP8

OFF時

低消費電流

―

―

―

―

○

掲載頁

76

78

80

82

84

可変（基準電圧）

（V）

0.5 1.1

◎

◎

◎

◎

◎

耐圧

（V）

25

6

25

6

46

過電流

保護特性

フの字

垂下

出力

ON/OFF

○

○

シリーズ名

STA810M

STA820M

出力電流

（A）

1.5

3.0

パッケージ

SIP8

SIP8

OFF時

低消費電流

○

―

掲載頁

86

88

出力電圧

（V）

5 6.5

◎

◎

耐圧

（V）

43

31

フライホイールダイオード（ショットキバリアダイオード）内蔵タイプ

出力

ON/OFF

―

○

過電流

保護特性

垂下

垂下

出力電圧

（V）

5

◎

◎

シリーズ名

SI-8400L

SI-8500L

出力電流

（A）

0.5

1.0

パッケージ

オープンエアー

オープンエアー

OFF時

低消費電流

―

―

掲載頁

90

90

耐圧

（V）

35

35

L付タイプ

面実装タイプ

＊：電流モード制御

1-1 レギュレータIC

面実装・同期整流タイプ
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多出力レギュレータIC

付属機能

過電流保護 過熱保護
ON/OFF
制御

垂下 ○ ○

垂下 ○ ○

フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○
フの字 ○ ○

シリーズ名

STA801M

SPI-8001TW

SPI-8002TW

SPI-8003TW

SI-3002KWM

ch1

ch2

ch1
ch2
ch1
ch2
ch1
ch2
ch1
ch2

パッケージ

SIP10

HSOP16

HSOP16

HSOP16

TO252-5

OFF時
低消費
電　流

―

―

○

○

○

―

備　考

フライホイールダイオード内蔵
（ショットキバリアダイオード）
フライホイールダイオード内蔵
（ショットキバリアダイオード）

周波数可変

出力電圧

（V）

5.0

9/11.5/12.1/15.5
から1つを選択
可変（1.0～16V）
可変（1.0～16V）
可変（1.0～24V）
可変（1.0～24V）
可変（1.0～24V）
可変（1.0～24V）

3.3
2.5

出力電流

（A）

0.5

0.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0

レギュレータ方式

降圧スイッチング方式

降圧スイッチング方式

降圧スイッチング方式

降圧スイッチング方式

降圧スイッチング方式

ドロッパ方式

掲載頁

94

96

96

96

100

1-1 レギュレータIC

2出力

付属機能

過電流保護 過熱保護
ON/OFF
制御

垂下 ○ ○
垂下 ○ ○
垂下 ○ ○

シリーズ名

A4490EES
ch1
ch2
ch3

パッケージ

MPL20

OFF時
低消費
電　流
○
○
○

備　考
出力電圧

（V）
可変（0.8～5V）
可変（0.8～5V）
可変（0.8～5V）

出力電流

（A）
1.5
1.5
1.5

レギュレータ方式

降圧スイッチング方式

掲載頁

102

3出力
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■推奨シリコーングリース
●信越化学工業（株） G746
●モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社　 YG6260
●東レ・ダウコーニング・シリコーン（株） SC102
シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸透し、製品
の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリースの選定には
十分な確認を行ってください。

■その他
・ 電流を増やすための並列運転はできません。
・ 入力－グランド間、出力－グランド間にはアイソレーションのダイオードが
入っているため、逆バイアスすると破壊する恐れがあります。このような場
合には、VFの小さいダイオードでクランプするようにしてください。

■電源用整流ダイオード
電源用整流ダイオードを使用し、交流入力を整流する場合には、下記の当社
製ダイオードリストをご参照ください。（単体型はセンタタップまたはブリッジで
ご使用ください。）

ドロッパ方式ご使用に際してドロッパ方式ご使用に際して

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

シリーズ名 ダイオード名
SI-3000LU
SI-3000LSA
SI-3000KS
SI-3000KM SJPM-H4（面実装単体型、VRM：400V／IO：2.0A）
SI-3000KD
SI-3000LLSL
SI-3000ZD
SI-3000KF AM01Z（Axial型、VRM：200V／IO：1.0A）
SI-3000ZF RM10Z（Axial型、VRM：200V／IO：1.5A）

■放熱と信頼性
一般にICの信頼性は、その動作時の温度によって大きく左右されます。放熱
には細心の注意を払い、ICを放熱器に取り付ける際には、必ずシリコーングリー
スを塗布して、しっかりと締め付けてください。放熱器の設計には、充分余裕を
設けてください。また、実際の放熱には、空気の対流なども、ご配慮ください。

■内部損失PDの求め方
PDは次式で求められます。
PD＝IO・〔VIN（mean）－VO〕
許容損失と周囲温度の関係から、放熱器の大きさを決めてください。

■直流入力電圧の設定
直流入力電圧波形は下図のようになります。

直流入力電圧を設定する場合には、次の点に注意する。
●VIN（min.）は（設定出力電圧＋最小入出力電圧差）以上にしてください。
●VIN（max.）は、電気的特性の入力電圧以下にしてください。

■熱設計
絶対最大定格に示す接合部温度Tj（max.）は、製品固有の値であり、厳守す
る必要があります。このためには、使用条件により変化する最大損失PD
（max.）、最大周囲温度Ta（max.）に応じた放熱設計が必要となります。これをわ
かりやすくグラフ化したものがTa-PD特性です。放熱器設計は以下の手順で
行います。
1．最大周囲（セット内）温度Ta（max.）を求める。
2．最大損失PD（max.）を求める。
3．Ta-PD特性グラフ上の交点より放熱器の大きさを決定する。

以上により、放熱器が決定されたことになりますが、実際には10～20％程度
のディレーティングでの使用が一般的です。また、実装上の違いにより、放熱
効果が大きく左右されることがありますので実装レベルでの放熱器温度ある
いはケース温度を確認することが重要です。各製品別にTa-PD特性を添付
していますので参照願います。

■締め付けトルク
SI-3000KF

0.588～0.686〔N・m〕（6.0～7.0〔kgf・cm〕）
SI-3000ZF

としてください。
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SI-3000LUシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

■絶対最大定格

■電気的特性

■特長
  ・小型面実装パッケージ（SOT-89-5）
・出力電流 250mA
・低消費電流 Iq（OFF）≦1μA（VC＝0V）
・低損失VDIF≦0.5V（IO＝250mA時）
・出力電圧設定範囲 1.5V～15V
・垂下型過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・PC用補助電源
・各種バッテリ駆動電子機器など

■推奨動作条件

単　位
V
V
mA
W
℃
℃
℃/W

定格値
18
VIN
250
0.75

－40～＋135
－40～＋125

146

記　号
VIN
VC
IO
PD＊1

Tj＊2

Tstg＊2

θj-a＊1

項　目
直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－周囲温度熱抵抗

＊1：ガラスエポキシ基板40×40mm（銅箔エリア2％）実装時
＊2：接合部温度が135℃以上になると過熱保護回路が動作することがあります。

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）

単　位

V

V

mV

mV

mV/℃

dB

μA

μA

mA

V

μA

μA

項　目

基準電圧

入出力電圧差

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

リップル減衰率

静止時回路電流

オフ時回路電流

過電流保護開始電流＊1

制御電圧（出力オン）＊2

制御電圧（出力オフ）＊2

 
VC端子 制御電流（出力オン）

制御電流（出力オフ）

記　号

VADJ
      条　件
VDIF

      条　件

　　 条　件
ΔVLINE
      
条　件

ΔVLOAD
      条　件

ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

     条　件

Iq
      
条　件

Iq（OFF）
      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

項　目

入力電圧
出力電流
動作時周囲温度

記　号

VIN
IO
Top

定格値
　min. max.
＊2、＊3 VO＋2＊1

0 250
－20 85

単　位

V
mA
℃

＊1：PD＝（VIN-VO）・IO の関係がありますので、使用条件によってはVIN（max.）、IO（max.）が限定されます。
各々の値についてはP11参考データを参照し、算出してください。

＊2：入出力電圧差の項を参照してください。
＊3：SI-3012LUは入力電圧（VIN）≧2.4Vで、且つ入出力電圧差が確保できる様に設定してください。

＊1：IS1の規格値は出力電圧VO（条件：VIN＝3.3V、IO＝10mA）の－5％降下点です。
＊2：出力制御端子（Vc端子）はOPENで出力OFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従って、LS-TTLによる直接ドライブも可能です。

（Ta＝25℃）

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

規格値                                                                                                                                       
SI-3012LU（可変タイプ）

min. typ. max.
1.210 1.250 1.290

VIN＝VO＋1V、 IO＝10mA
0.3

IO＝100mA（VO＝3.3V）
0.5

IO＝250mA（VO＝3.3V）
10

VIN＝VO＋1～VO＋5V、
IO＝10mA（ VO＝3.3V)

20
　 VIN＝VO＋1V、

IO＝1～250mA（ VO＝3.3V)
±0.3

Tj＝0～100℃
55

　VIN＝VO＋1V、
 f＝100～120HZ（ VO＝3.3V)

150
VIN＝VO＋1V、 IO＝0mA
VC＝2V、 R2＝100kΩ

1
VIN＝VO＋1V、 VC＝0V

260
VIN＝VO＋1V

2.0
0.8
40

VC＝2V
0 －5

VC＝0V
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SI-3000LUシリーズ

■外形図

端子配列
q ADJ
w GND
e VC
r VIN
t VO

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.05g

（単位：mm）

4.5±0.05

0.1±0.05

0.4±0.031.6±0.05

0.42±0.050.42±0.05 0.42±0.05

0.42±0.05 0.42±0.050.47±0.05

4.
3±0

.0
5

2.
5±0

.0
5

0.
90

±0
.1

0.
90

±0
.1

0.
40

1.
5±0

.0
5

1.5±0.05 1.5±0.05

0.
4±0

.0
5

(   1.0
±0.05 )

φ

上面のみ梨地 

t r

q w e

■ブロック図

■標準接続回路図

CO：出力コンデンサ（10μF以上）
SI-3000LUシリーズは、出力コンデンサにセラミックコンデンサな
どの低ESRコンデンサを使用する回路構成としています。

CIN：入力コンデンサ（10μF程度）

●SI-3012LU出力電圧設定方法（推奨電圧設定：1.5V～15V）
　R1、R2：出力設定用抵抗

SI-3012LUは、R１または、R２を左図のように接続することで、出力
電圧を設定することができます。
R2:100kΩを推奨します。
　R１＝（VO－VADJ）/（VADJ/R２)

SI-3012LU

REF

TSD

+
–

VIN

VC

VO

GND

4

3

5

2

ADJ1

SI-3012LU

4

3

2

5

1
+

VIN

VIN

VC

VO

VC
ADJ

負 
荷 

CIN R1

R2
GND

■参考データ

・モノシリックICがマウントされていますインナーフレームステージは、
GND端子（2ピン）に接続しています。よって、GND端子につながる
銅箔面積を大きくすることで、放熱効果が上がります。

・ 接合部温度の求め方
GND端子（2ピン）のリード部の温度：Tcを、熱伝対等により測定し、
次式に代入することで、接合部温度を求めることができます。

Tj＝PD×θj－c＋Tc　（θj－c＝5℃/W）

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10 100 1000

銅箔面積 mm2

許
容
損
失
 P
D（
W
） 

Ta=25℃ 

Ta=40℃ 

Ta=60℃ 

Ta=85℃ 

銅箔面積 vs 許容損失

Tj＝100℃ P板サイズ40×40

ケース温度TC測定点 
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SI-3000LSAシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

■絶対最大定格

■推奨動作条件

単　位
V
V
A
W
W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
16
VIN
1
1.16
1.1

－30～＋150
－30～＋150
－30～＋150

36
100

記　号
VIN
VC
IO
PD1＊1

PD2＊2

Tj＊3

Top
Tstg
θj-L
θj-a＊2

項　目
直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流

許容損失

接合部温度
動作時周囲温度
保存温度
接合部－リード（8ピン）間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度
動作時周囲温度

記　号

VIN
IO
Tjop
Taop

単　位

V
A
℃
℃

＊1：PD（max.）＝（VIN-VO）・IO の関係がありますので、使用条件によってはVIN（max.）、IO（max.）が限定されます。
各々の値についてはP13参考データを参照し、算出してください。

＊2：入出力電圧差の項を参照してください。

（Ta＝25℃）■特長
  ・小型面実装パッケージ（SOP8）
・出力電流 1.0A
・低消費電流 Iq（OFF）≦1μA（VC＝0V）
・低損失VDIF≦0.8V（IO＝1A時）
（SI-3018LSAは、VDIF≦1.2V（IO＝1A時））
・出力電圧 （1.8V、2.5V、3.3V、5V）をラインアップ
・LS-TTLとコンパチブルな出力ON/OFF制御端子
・フの字引き込み型過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・PC用補助電源
・各種バッテリ駆動電子機器など

定格値
SI-3018LSA SI-3025LSA SI-3033LSA SI-3050LSA
3.1～3.5＊1 ＊2～3.5＊1 ＊2～5.2＊1 ＊2～8.0

0～1
－20～＋125
－30～＋85

■電気的特性 （特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）

単　位

V

V

mV

mV

mV/℃

dB

mA

μA

A

V

μA

μA

項　目

設定出力電圧

入出力電圧差

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

リップル減衰率

静止時回路電流

オフ時回路電流

過電流保護開始電流＊1,3

制御電圧（出力オン）＊2

制御電圧（出力オフ）＊2

 
VC端子 制御電流（出力オン）

制御電流（出力オフ）

記　号

VO
      条　件
VDIF

      条　件

　　 条　件
ΔVLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

＊1：IS1の規格値は出力電圧VO（条件：VIN＝3.3V（SI-3033LSAは5V）、IO＝0.5A）の－5％降下点です。
＊2：出力制御端子（Vc端子）はOPENで出力OFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従って、LS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊3：フの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。このためスタート時に電流を必要とする、次のようなアプリケーションでは起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。

q 定電流負荷　w プラス・マイナス電源　e 直列電源　r グランドアップによるVO調整

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

規格値                                                                                                                                       
SI-3018LSA SI-3025LSA SI-3033LSA SI-3050LSA

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
1.764 1.800 1.836 2.450 2.500 2.550 3.234 3.300 3.366 4.90 5.00 5.10

VIN＝3.3V、 IO＝0.5A VIN＝3.3V、 IO＝0.5A VIN＝5V、 IO＝0.5A VIN＝6V、 IO＝0.5A
－ 0.4 0.4 0.4
－ IO≦0.5A IO≦0.5A IO≦0.5A
0.6 1.2 0.8 0.8 0.8

IO≦1A
2 10 2 10 3 10 3 15

VIN＝3.1～3.5V、 IO＝0.3A VIN＝3.1～3.5V、 IO＝0.3A VIN＝4.5～5.5V、 IO＝0.3A VIN＝6～7V、 IO＝0.3A
　 10 20 10 20 10 20 10 30

VIN＝3.3V、 IO＝0～1A VIN＝3.3V、 IO＝0～1A VIN＝5V、 IO＝0～1A VIN＝6V、 IO＝0～1A
±0.3 ±0.3 ±0.3 ±0.5

VIN＝3.3V、IO＝5mA、Tj＝0～100℃ VIN＝3.3V、IO＝5mA、Tj＝0～100℃ VIN＝5V、IO＝5mA、Tj＝0～100℃ VIN＝6V、IO＝5mA、Tj＝0～100℃
60 57 55 55

VIN＝3.3V、 f＝100～120HZ VIN＝3.3V、 f＝100～120HZ VIN＝5V、 f＝100～120HZ VIN＝6V、 f＝100～120HZ
1.7 2.5 1.7 2.5 1.7 2.5 1.7 2.5

VIN＝3.3V、 IO＝0A VIN＝3.3V、 IO＝0A VIN＝5V、 IO＝0A VIN＝6V、 IO＝0A
1 1 1 1

VIN＝3.3V、 IO＝0A、VC＝0V VIN＝3.3V、 IO＝0A、VC＝0V VIN＝5V、 IO＝0A、VC＝0V VIN＝6V、 IO＝0A、VC＝0V
1.2 1.2 1.2 1.2

VIN＝3.3V VIN＝3.3V VIN＝5V VIN＝6V
2.0 2.0 2.0 2.0

0.8 0.8 0.8 0.8
40 80 40 80 40 80 40 80

VC＝2V
0 －5 0 －5 0 －5 0 －5

VC＝0V

＊1：ガラスエポキシ基板56.5×56.5mm（銅箔エリア100％）実装時
＊2：ガラスエポキシ基板40×40mm（銅箔エリア100％）実装時
＊3：接合部温度が135℃以上になると過熱保護回路が動作することがあります。
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SI-3000LSAシリーズ

■外形図

0.995max.

0.10
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°

0.
5±0

.1

6.
2±0

.3

–0.05

0.12 M

端子配列
q VIN
w NC （OPENでご使用ください）
e VIN
r VC
t GND
y GND
u VO
i VO

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

■ブロック図

■標準接続回路図

■参考データ

TSD

+

–

VIN
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GND
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CIN

COGND

+

P板Cu箔面積 vs 接合部ー周囲温度間熱抵抗 許容出力電流値（対入出力電圧差）

VIN-IO max

150

140

130

120

110

100

90

80

70
100 1000 5000

Cu銅箔面積（mm） 
（Vout端子） 

P板（ガラスエポキシ） 
160mm（40×40）mm使用時 

θ
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 (°

C
/W
)
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1.0

0.8
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VIN-Vout 入出力電圧差（V） 

Tj=120（Tj=150℃×20%ディレーティング） 

Io
ut（
m
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）（
A
） 

Ta=25°C

Ta=85°C

θj-a=100 °C/W

 

 

PTrのマウントされておりますイン
ナーフレームステージはVout 端子に
直結しております。 
この為、Vout 端子の銅箔エリアを広
く取ると放熱上、最も効果的です。 

CO：出力コンデンサ（22μF以上）
CIN：入力コンデンサ（10μF程度）

特に低温で使用する場合、CIN、COはタンタルコンデンサのご使
用を推奨します。

※ 2PINはOPENでご使用ください。

（単位：mm）
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単　位

V

V

V

mV

mV

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

SI-3000KSシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

■絶対最大定格
定格値
17
VIN
1.0
0.76

－40～＋125
－40～＋125

130
22

記　号
VIN＊1

VＣ
IO＊1

PD＊1、＊2

Tj
Tstg
θj-a
θj-L

項　目
直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－周囲空気間熱抵抗
接合部－リード（7Pin）間熱抵抗

＊1：PD=（VIN‐VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO（max）が限定されます。各々
の値については、 銅箔面積－許容損失のデータを参照し、算出してください。

＊2：ガラスエポキシ基板1600mm2（銅箔エリア2%）実装時

■特長
・小型面実装パッケージ（SOP8）
・出力電流  1.0A
・低ESRコンデンサ対応
・低消費電流  Iq≦350μA（IO=0A、VC=2V）
・低消費電流  Iq（OFF）≦1μA（VC=0V）
・低損失  VDIF≦0.6V（IO=1A時）
・出力電圧（2.5V、3.3V、可変タイプ）をラ
インアップ
・LS-TTLとコンパチブルな出力ON/OFF制御端子
・垂下型過電流、過熱保護内蔵

■用途
・各種ローカル電源
・各種バッテリ駆動電子機器など

単　位
V
V
A
W
℃
℃
℃/W
℃/W

（Ta＝25℃）

■電気的特性

項　目

入力電圧
設定出力電圧
（SI-3012KSは基準電圧VADJ）

入出力電圧差

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力オン）＊3

制御電圧（出力オフ）
 
VC端子 制御電流（出力オン）

制御電流（出力オフ）

記　号

VIN
VO （VADJ）
      条　件
VDIF

      条　件

　　 条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）

＊1：入出力電圧差の項を参照してください。
＊2：IS1の規格値は出力電圧VO（条件VIN=VO＋1V、IO=10mA)の－5%降下点です。
＊3：出力制御端子（VＣ端子）はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。

規格値                                                                                                                                       
SI-3012KS（可変タイプ） SI-3025KS SI-3033KS

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
2.4 ＊1 ＊1

1.24 1.28 1.32 2.45 2.50 2.55 3.234 3.300 3.366
VIN＝3.3V、 IO＝10mA VIN＝3.3V、 IO＝10mA VIN＝5V、 IO＝10mA

0.3 0.4 0.4
IO＝0.5A（ＶO＝2.5Ｖ）  IO＝0.5A IO＝0.5A

0.6 0.6 0.6
IO＝1A（ＶO＝2.5Ｖ） IO＝1A IO＝1A

10 10 15
VIN＝3.3～8V、IO＝10ｍA（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3～8V、 IO＝10ｍA VIN＝5～10V、 IO＝10ｍA

　 40 40 50
  VIN＝3.3V、IO＝0～1A（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 IO＝0～1A VIN＝5V、 IO＝0～1A

350 350 350
VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=24kΩ VIN＝3.3V、 IO＝0A、VＣ＝2V VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V

1 1 1
VIN＝3.3V、 VC＝0V VIN＝3.3V、 VC＝0V VIN＝5V、 VC＝0V

±0.3 ±0.3 ±0.3
Tj＝0～100℃ （ＶO＝2.5Ｖ） Tj＝0～100℃ Tj＝0～100℃

55 55 55
 VIN＝3.3V、f＝100～120HZ（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 f＝100～120HZ VIN＝5V、 f＝100～120HZ
1.2 1.2 1.2

VIN＝3.3V（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V VIN＝5V
2.0 2.0 2.0

0.8 0.8 0.8
40 40 40

VC＝2V
－5 0 －5 0 －5 0

VC＝0V
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SI-3000KSシリーズ

■外形図 （単位：mm）

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±0

.2
1.

5±0
.1

1.
55

±0
.1

5

0.
05

±0
.0

5

6.
2±0

.3
0~

10
°

0.
5±0

.1

–0.05

0.12 M

端子配列
q VC
w VIN
e VO
r Sense （SI-3012KSはADJ）
t GND
y GND
u GND
i GND

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

■ブロック図

■標準接続回路図

●SI-3012KS ●SI-3025KS、SI-3033KS

●SI-3012KS ●SI-3025KS、SI-3033KS

R1、R2 ：出力電圧設定抵抗
R1、R2を上図のように接続する事で、出力電圧を設定することができます。
Ｒ2：24ｋΩを推奨します。

    R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

2VIN

1

REF

VC

VO

ADJ

GND

4

8

7

6

5

3

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

VO

Sense

GND

4

8

7

6

5

3

TSD
-
+

GND
5~8

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

CO

3

VC

1
ADJ

4
負
　

荷 

GND
5~8

VIN

CIN

R2

2
VO

CO

3

VC

1

Sense
4

負
　

荷 

CIN：入力コンデンサ（22μF以上）
CO ：出力コンデンサ（22μF以上）

SI-3000KSシリーズは、出力コンデンサに低ESRコンデンサを使用する回路構成と
しています。
電解コンデンサを使用した場合、低温で発振する場合があります。

■参考データ

銅箔面積 vs 熱抵抗 θ j-a 銅箔面積 vs 許容損失

熱
抵
抗
θ

j-a
（
℃

/W
）
 

 

銅箔面積（mm2） 
（GND端子） 

 

10 100

140

120

100

80

60

40
1000

Area of PC board : 40×40mm

許
容
損
失
 P

D
（

W
）
 

 

銅箔面積（mm2） 
（GND端子） 

 

10 100

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1000

Tj=100℃   Area of PC board : 40×40mm

Ta=25℃ 

Ta=50℃ 

Ta=80℃ 

・接合部温度の求め方
GND端子（7ピン）のリード部の温度：TLを、
熱電対等により測定し、次式に代入することで、
接合部温度を求めることができます。

             Tj=PD × θj–L + TL      ( θj–L = 22°C/W)



16 IC

SI-3000KMシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

■絶対最大定格

■推奨動作条件

単　位

V
V
A
W
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号

VIN
Vc
IO
PD＊2

Tj
Tstg
θj-a
θj-c

項　目

直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－周囲空気間熱抵抗
接合部－ケース間熱抵抗

＊1：過入力保護回路を内蔵していますので出力電圧は、電気的特性の過入力遮断電圧で遮断されます。
＊2：ガラスエポキシ基板900mm2（銅箔エリア4.3%）実装時

項　目

入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時周囲温度
動作時接合部温度

記　号

VIN
IO
Top
Tj

単　位

V
A
℃
℃

＊1：PD=（VIN‐VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO（max）が限定されます。各々の値については、 銅箔面積－許容損失のデータを参照し、算出してください。
＊2：入出力電圧差の項を参照してください。

（Ta＝25℃）

■電気的特性1．（低ESR出力コンデンサ対応低耐圧タイプ）

定格値
SI-3010KM/3050KM/SI-3012KM/3025KM/3033KM
3090KM/3120KM

17 35＊1

VIN
1.0
1

－30～＋125
－30～＋125

95
6

■特長
・小型面実装パッケージ（TO252-5）
・出力電流  1.0A
・低損失  VDIF≦0.6V（IO＝1.0A時）
・低消費電流Iq≦350μA
（SI-3010KM/SI-3050KM/SI-3090KM/
SI-3120KMは600μA）

・低消費電流  Iq（OFF）≦1μA
・過電流、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF制御機能
・低ESRコンデンサ対応（SI-3012KM/
SI-3025KM/SI-3033M）

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

規格値
SI-3012KM SI-3025KM SI-3033KM SI-3010KM SI-3050KM SI-3090KM SI-3120KM
2.4＊2～6.0＊1 2.4＊2～5＊1 ＊2～6＊1 2.4＊2～27＊1 2.4＊2～17＊1 ＊2～20＊1 ＊2～25＊1

0～1.0
－30～＋85
－20～＋100

単　位

V

V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

項　目

入力電圧
設定出力電圧
（SI-3012KMは基準電圧VADJ）

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力ON）＊3

制御電圧（出力OFF）
 VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

記　号

VIN
VO （VADJ）
      条　件
ΔVOLINE
　　 条　件
ΔVOLOAD
      条　件
VDIF

      条　件

　　 条　件
Iq

      条　件
Iq （OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

＊1：入出力電圧差の項を参照してください。
＊2：IS1の規格値は出力電圧VO（条件VIN過電流保護開始電流の条件、IO＝10mA）の－5%降下点です。
＊3：出力制御端子（VＣ端子）はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

規格値                                                                                                                                        
SI-3012KM（可変タイプ） SI-3025KM SI-3033KM

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
2.4＊1 ＊1 ＊1

1.24 1.28 1.32 2.45 2.50 2.55 3.234 3.300 3.366
VIN＝3.3V、 IO＝10mA VIN＝3.3V、 IO＝10mA VIN＝5V、 IO＝10mA

15 15 15
VIN＝3.3～8V、 IO＝10ｍA（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3～8V、 IO＝10ｍA VIN＝5～10V、 IO＝10ｍA

　 40 40 50
VIN＝3.3V、 IO＝0～1A（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 IO＝0～1A VIN＝5V、 IO＝0～1A

0.4 0.4 0.4
IO＝0.5A（ＶO＝2.5Ｖ） IO＝0.5A IO＝0.5A

0.6 0.6 0.6
IO＝1A（ＶO＝2.5Ｖ）A IO＝1A IO＝1A

350 350 350
VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=24kΩ VIN＝3.3V、 IO＝0A、VＣ＝2V VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V

1 1 1
VIN＝3.3V、 VC＝0V VIN＝3.3V、 VC＝0V VIN＝5V、 VC＝0V

±0.3 ±0.3 ±0.3
Tj＝0～100℃ （ＶO＝2.5Ｖ） Tj＝0～100℃ Tj＝0～100℃

55 55 55
VIN＝3.3V、f＝100～120HZ（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝3.3V、 f＝100～120HZ VIN＝5V、 f＝100～120HZ
1.1 1.1 1.1

VIN＝3.3V VIN＝3.3V VIN＝5V
2.0 2.0 2.0

0.8 0.8 0.8
40 40 40

VC＝2V VC＝2V VC＝2V
－5 0 －5 0 －5 0

VC＝0V VC＝0V VC＝0V
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SI-3000KMシリーズ

■電気的特性2．（高耐圧タイプ）

単　位

V

V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

V

項　目

入力電圧
設定出力電圧
(SI-3010KMは基準電圧VADJ）

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力ON）＊3

制御電圧（出力OFF）＊3

 
VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

過入力遮断電圧

＊1：入出力電圧差の項を参照してください。
＊2：IS1の規格値は出力電圧VO（条件VIN過電流保護開始電流の条件、IO＝10mA）の－5%降下点です。
＊3：出力制御端子（VＣ端子）はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊4：SI-3010KM、SI-3050KM、SI-3090KM、SI-3120KMはフの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。

このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。
①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによるVo調整

＊5：PD=（VIN‐VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO（max）が限定されます。各々の値については、 銅箔面積－許容損失のデータを参照し、算出してください。

規格値                                                                                                                               
SI-3010KM（可変タイプ） SI-3050KM SI-3090KM SI-3120KM

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
2.4＊1 ＊1 ＊1 ＊1

0.98 1.00 1.02 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18 11.76 12.00 12.24
VIN＝7V、 IO＝10mA VIN＝7V、 IO＝10mA VIN＝11V、 IO＝10mA VIN＝14V、 IO＝10mA

30 30 54 72
VIN＝6～11V、

VIN＝6～11V、 IO＝10mA VIN＝10～15V、 IO＝10mA VIN＝13～18V、 IO＝10mAIO＝10mA（VO＝5V)
75 75 135 180

VIN＝7V、
VIN＝7V、 IO＝0～1A VIN＝11V、 IO＝0～1A VIN＝14V、 IO＝0～1AIO＝0～1A（VO＝5V)

0.3 0.3 0.3 0.3
IO＝0.5A（VO＝5V) IO＝0.5A IO＝0.5A IO＝0.5A

0.6 0.6 0.6 0.6
IO＝1A（VO＝5V) IO＝1A IO＝1A IO＝1A

600 600 600 600
VIN＝7V、IO＝0A、VC＝2V VIN＝7V、 IO＝0A、 VIN＝11V、 IO＝0A、 VIN＝14V、 IO＝0A、

R2＝10kΩ VC＝2V VC＝2V VC＝2V
1 1 1 1

VIN＝7V、 VC＝0V VIN＝7V、 VC＝0V VIN＝11V、 VC＝0V VIN＝14V、 VC＝0V
±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.5

Tj＝0～100℃（VO＝5V) Tj＝0～100℃ Tj＝0～100℃ Tj＝0～100℃
75 75 68 66

VIN＝7V、 VIN＝7V、 VIN＝11V、 VIN＝14V、
f＝100～120Hz（VO＝5V) f＝100～120Hz f＝100～120Hz f＝100～120Hz

1.1 1.1 1.1 1.1
VIN＝7V VIN＝7V VIN＝11V VIN＝14V

2.0 2.0 2.0 2.0
0.8 0.8 0.8 0.8
40 40 40 40

VC＝2V VC＝2V VC＝2V VC＝2V
－5 0 －5 0 －5 0 －5 0

VC＝0V VC＝0V VC＝0V VC＝0V
33 26 30 33

IO＝10mA IO＝10mA IO＝10mA IO＝10mA

記　号

VIN
VO （VADJ）
      条　件
ΔVOLINE
      
条　件

ΔVOLOAD
      
条　件

VDIF
      条　件

      条　件
Iq

      
条　件

Iq （OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      
条　件

IS1
      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件
VOVP

      条　件

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VC
w VIN
e GND
r VO
t Sense
　（SI-3010KM/SI-3120KMはADJ）

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.33g

6.60±0.20

5.34±0.20

0.50±0.10

2.30±0.20

0.50±0.10

(1.00)

1 2 3 4 5

1.27 TYP 1.27 TYP

SEATING PLANE
           0.00～0.127

1.
10

±0
.2

0

6.
10

±0
.2

0
2.

70
±0

.2
0

9.
90

±0
.3

0

(0
.8

9)

0～8°

6.60±0.20

5.34±0.20

(5.04)

R0
.3

25

(1.50)

(4
.0

6)

2.
70

±0
.2

0

9.
90

±0
.3

0

0.50±0.10

2.30±0.20

1.
18

±0
.2

0

0.1
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ケース温度TC測定点 

ガラスエポキシ基板 : 30×30mm

0

0.5

1

1.5

許
容
損
失
 P

D
（

W
）
 

 

Ta=25℃ 

40℃ 

60℃ 

85℃ 

10 100 1000

銅箔面積（mm2） 

■ブロック図

●SI-3010KM/SI-3012KM ●SI-3025KM/SI-3033KM/SI-3050KM/
　SI-3090KM/SI-3120KM
　

2VIN

1

REF

VC

VOUT

ADJ

GND

5

3

4

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

VO

Sense

GND

5

3

4

TSD
-
+

■標準接続回路図

CIN：入力コンデンサ（22μF以上）
CO：出力コンデンサ

＊1：SI-3012KM/3025KM/3033KM（22μF以上）
出力コンデンサにセラミックコンデンサなどの低ESR
コンデンサを使用する回路構成としています。
電解コンデンサを使用した場合、低温で発振する場合が
あります。

SI-3010KM/3050KM/3090KM/3120KM（47μF以上）
出力コンデンサに低ESRコンデンサを使用した場合、発
振する場合があります。

●SI-3025KM/SI-3033KM/SI-3050KM/
　SI-3090KM/SI-3120KM

●SI-3010KM/SI-3012KM

GND
3

VIN

CIN

2
VO

CO

4

VC

1

Sense
5

負
　

荷 

+ +

D1＊2

＊1

GND
3

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+
負
　

荷 

D1＊2

CO

+

＊1

＊3
R3

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

＊2：D1：逆バイアス保護用ダイオード
入力－出力間が逆バイアスになる場合に必要で
す。
（推奨：SJPL-H2：サンケン製）
VO≦3.3Vは必要ありません。

R1、R2：出力電圧設定抵抗
R1、R2を上図のように接続することで、出力電圧は調節する

ことができます。
Ｒ2：10ｋΩ（SI-3012KMは24ｋΩ）を推奨します。

R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

＊3：SI-3010KMをVO≦1.5Vに設定する場合、R3を挿入
ください。R3は10kΩを推奨します。

■参考データ

銅箔面積―熱抵抗 銅箔面積―許容損失 ・接合部温度の求め方
GND端子のリード部の温度：TCを、熱電対等によ
り測定し、次式に代入することで、接合部温度を求
めることができます。

             Tj=PD × θj–C + TC      ( θj–C = 6°C/W)

10 100 1000

40

50

60

70

80

90

100

銅箔面積（mm2） 

ガラスエポキシ基板 : 30×30mm

θ
j-a
（
℃

/W
）
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■特長
・小型面実装パッケージ（TO263-5）
・出力電流  1.0A
・低損失  VDIF≦0.6V（IO=1.0A時）
・低消費回路電流  Iq≦350μA
（SI-3010KD、SI-3050KDは600μA）
・低消費オフ時回路電流  Iq（OFF）≦1μA
・過電流、過熱保護回路内蔵
・低ESRコンデンサ対応（SI-3012KD、
SI-3033KD

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

SI-3000KDシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

■絶対最大定格

単　位

V
A
W
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号

VIN
IO
PD＊2

Tj
Tstg
θj-a
θj-c

項　目

直流入力電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－周囲空気間熱抵抗
接合部－ケース間熱抵抗

＊1：過入力保護回路を内蔵していますので、電気的特性の過入力遮断電圧で制限されます。
＊2：ガラスエポキシ基板1600mm2（銅箔エリア100%）実装時

（Ta＝25℃）

■電気的特性1（低ESR出力コンデンサ対応低耐圧タイプ）

定格値
SI-3012KD/3033KD SI-3010KD/3050KD

17 35＊1

1.0
3

－30～＋125
－30～＋125
33.3
3

単　位

V

V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

項　目

入力電圧
設定出力電圧
（SI-3012KDは基準電圧）

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊1

制御電圧（出力ON）＊2

制御電圧（出力OFF）
 
VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

記　号

VIN
VO （VADJ）
      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
　　 条　件
VDIF

      条　件

      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

＊1：IS1の規格値は出力電圧VO（設定出力電圧の条件）の－5%降下点です。
＊2：出力制御端子VＣはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊3：入出力電圧差の項を参照ください。
＊4：PD=（VIN‐VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO（max）が限定されます。各々の値については、 銅箔面積－許容損失のデータを参照し、算出してください。

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

規格値                                                                                                                                       
SI-3012KD（可変タイプ） SI-3033KD

min. typ. max. min. typ. max.
2.4＊3 ＊4 ＊3 ＊4

1.24 1.28 1.32 3.234 3.300 3.366
VIN＝3.3V、 IO＝10mA VIN＝5V、 IO＝10mA

15 15
VIN＝3.3～8V、 IO＝10mA（VO=2.5V） VIN＝5～10V、 IO＝10mA

40 50
VIN＝3.3V、 IO＝0～1A（VO=2.5V） VIN＝5V、 IO＝0～1A

0.4 0.4
IO＝0.5A（VO=2.5V） IO＝0.5A

　 0.6 0.6
IO＝1A（VO=2.5V） IO＝1A

350 350
VIN＝3.3V、IO＝0A、VC＝2V、R2=2.4kΩ VIN＝5V、 IO＝0A、VＣ＝2V

1 1
VIN＝3.3V、 VC＝0V VIN＝5V、 VC＝0V

±0.3 ±0.3
Tj＝0～100℃（ＶO＝2.5Ｖ） Tj＝0～100℃

55 55
 VIN＝3.3V、f＝100～120HZ、IO＝0.1A（ＶO＝2.5Ｖ） VIN＝5V、 f＝100～120HZ、 IO＝0.1A
1.1 1.1

VIN＝3.3V VIN＝5V
2 2

0.8 0.8
40 40

VC=2V VC=2V
－5 0 －5 0

VC＝0V VC＝0V
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SI-3000KDシリーズ

■電気的特性2（高耐圧タイプ）

単　位

V

V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

V

項　目

入力電圧
設定出力電圧
(SI-3010KDは基準電圧VADJ）

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力ON）＊3

制御電圧（出力OFF）＊3

 
VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

過入力遮断電圧

記　号

VIN
VO （VADJ）
      条　件
ΔVOLINE
　    

条　件

ΔVOLOAD
　    

条　件

VDIF
      条　件

　　 条　件
Iq

     
条　件

Iq （OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      
条　件

IS1
     条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件
VOVP

      条　件

＊1：入出力電圧差の項を参照してください。
＊2：IS1の規格値は出力電圧VO（設定出力電圧の条件）の－5%降下点です。
＊3：出力制御端子（VＣ端子）はOPENで出力はOFFとなります。各入力レベルはLS-TTL相当です。

従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊4：SI-3010KD、SI-3050KDはフの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。

このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。
①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによるVo調整

＊5：PD=（VIN‐VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO（max）が限定されます。各々の値については、 銅箔面積－許容損失のデータを参照し、算出してください。

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VC
w VIN
e GND（製品裏面と共通）
r VO
t Sense
（SI-3010KD/3012KDはADJ）

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

(0
.4

0)

15
.3

0±0
.3

(6
.8

)

9.
2±0

.2
4.

9±0
.2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±0
.2

1.
2±0

.2
4.

9±0
.2

(0
.7

5)
2.

0±0
.1

(1
.7

5)

15
.3

±0
.3

9.9±0.2

ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°

＊4

規格値                                                                                                                               
SI-3010KD（可変タイプ） SI-3050KD

min. typ. max. min. typ. max.
2.4＊1 27＊5 ＊1 15＊5

0.98 1.00 1.02 4.90 5.00 5.10
VIN＝7V、 IO＝10mA VIN＝7V、 IO＝10mA

30 30
VIN＝6～11V、

VIN＝6～11V、 IO＝10mA
IO＝10mA（VO＝5V)

75 75
VIN＝7V、

VIN＝7V、 IO＝0～1A
IO＝0～1A（VO＝5V)

0.3 0.3
IO＝0.5A（VO＝5V) IO＝0.5A

0.6 0.6
IO＝1A（VO＝5V) IO＝1A

600 600
VIN＝7V、IO＝0A、VC＝2V VIN＝7V、 IO＝0A、

R2＝10kΩ VC＝2V
1 1

VIN＝7V、 VC＝0V VIN＝7V、 VC＝0V
±0.5 ±0.5

Tj＝0～100℃（VO＝5V) Tj＝0～100℃
75 75

VIN＝7V、 VIN＝7V、
f＝100～120Hz、IO＝0.1A（VO＝5V) f＝100～120Hz、IO＝0.1A

1.1 1.1
VIN＝7V VIN＝7V

2.0 2.0
0.8 0.8
40 40

VC＝2V VC＝2V
－5 0 －5 0

VC＝0V VC＝0V
33 26

IO＝10mA IO＝10mA
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■参考データ

・モノリシックIC がマウントされていますインナーフレームに
つながる銅箔面積を大きくすることで、放熱効果が上がります。

・接合部温度の求め方
ケース温度：TCを、熱電対等により測定し、次式に代入するこ
とで、接合部温度を求めることができます。

　    Tj=PD×θj－C＋TC （θj－C = 3℃/W）　PD=（VIN－VO）・IOUT

ガラスエポキシ基板上銅箔面積vs接合部－周囲温度間熱抵抗（代表値）

55 

50 

45 

40 

35 

30 

 

0 200 400 600 800 1000

銅箔面積（mm2） 

接
合
部
－
周
囲
温
度
間
熱
抵
抗
θ
j-a
（
℃
/W
）
 

1200 1400 1600 1800

ガラスエポキシ基板40×40mm使用時 

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

■ブロック図

SI-3010KD/SI-3012KD SI-3033KD/SI-3050KD

2VIN

1

REF

VC

VO

ADJ

GND

5

3

4

TSD
-
+

2VIN

1

REF

VC

Vo

Sense

GND

5

3

4

TSD
-
+

■標準接続回路図

CIN：入力コンデンサ（22μF以上）
CO：出力コンデンサ

＊1：SI-3012KD/3033KD（22μF以上）
出力コンデンサにセラミックコンデンサなどの低ESRコンデンサ
を使用する回路構成としています。
電解コンデンサを使用した場合、低温で発振する場合があります。
SI-3010KD/3050KD（47μF以上）
出力コンデンサに低ESRコンデンサを使用した場合、発振する
場合があります。

＊2：D1：逆バイアス保護用ダイオード
入力－出力間が逆バイアスになる場合に必要です。
（推奨：SJPL-H2：サンケン製）
VO≦3.3Vは必要ありません。

●SI-3033KD/SI-3050KD
　

●SI-3010KD/SI-3012KD

R1、R2：出力電圧設定抵抗
R1、R2を上図のように接続することで、出力電圧を設定すること
ができます。
Ｒ2：10ｋΩ（SI-3012KDは24ｋΩ）を推奨します。

    R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

GND
3

VIN

CIN

2
VO

CO

4

VC

1

sense
5

負
　

荷 

+ +

D1＊2

＊1

GND
3

VIN

CIN

R1

R2

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+
負
　

荷 

D1＊2

CO

+

＊1
R3
＊3

＊3：SI-3010KDをVO≦1.5Vに設定する場合、R3を挿入くだ
さい。R3は10kΩを推奨します。
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SI-3000LLSLシリーズ 面実装・低消費電流・低損失型ドロッパ方式

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
A
W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
10
10
VIN
1.5
1.1

－30～＋125
－30～＋100
－30～＋125

36
100

記　号
VIN
VB
VC
IO
PD＊1

Tj
Top
Tstg
θ（j-L）
θ（j-a）＊1

項　目
直流入力電圧
直流バイアス電圧
出力制御端子電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
動作時周囲温度
保存温度
接合部－リード（8Pin）間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

＊1：ガラスエポキシ基板40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

（Ta＝25℃）■特長
・低入力電圧（1.3V）、低出力電圧（1.0V）を実現
・小型面実装パッケージ（SOP8）
・低損失：VDIF≦0.3V（IO=1.5A）
・過電流、過入力電圧、過熱保護回路内蔵
・ON/OFF機能内蔵
（オフ時消費回路電流：1μA MAX）
・低ESRコンデンサ対応

■用途
・オンボードローカル電源
・スイッチング電源の2次側出力安定化

項　目

入力電圧
バイアス電圧
出力電流
動作時周囲温度

記　号

VIN
VB
IO
Top

定格値
SI-3010LLSL
1.4～3.6＊1

3.3～5.5
0～1.5＊1

－20～＋85＊1

単　位

V
V
A
℃

＊1：PD＝（VIN-VO）・IO の関係がありますので、使用条件によってはVIN（max.）、IO（max.）が限定されます。

■推奨動作条件

単　位

V

mV

mV

V

μA

μA

mV/℃

A

V
V

μA

μA

項　目

基準電圧

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流＊1

制御電圧（出力ON）＊2

制御電圧（出力OFF）
  
VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

記　号

VADJ
      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
VDIF

      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

■電気的特性 （特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V、VIN＝1.8V、VB＝3.3V、VO＝1.5V設定時）

＊1：IS1の規格値は出力電圧VO（条件VIN過電流保護開始電流の条件、IO＝10mA）の－5％降下点です。
＊2：出力制御端子VCはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。したがってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。

規格値                                                                                                                                       
SI-3010LLSL

min. typ. max.
0.980 1.000 1.020

IO＝10mA
10

VIN＝1.7～2.5V、IO＝10mA
30

VIN＝1.8V、IO＝0～1.5A
0.3

IO＝1.0A
500 800

IO＝0A、R2＝10kΩ
1

VC＝0V
±0.2

Tj＝0～100℃
1.6

VIN＝1.8V、VB＝3.3V
2

0.8
50

VC＝2.7V
10

VC＝0.4V
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SI-3000LLSLシリーズ

■外形図 （単位：mm）

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±0

.2
1.

5±0
.1

1.
55

±0
.1

5

0.
05

±0
.0

5

0~
10

°

0.
5±0

.1

6.
2±0

.3

–0.05

0.12 M

端子配列
q VO
w ADJ
e VB
r VC
t GND
y GND
u VIN
i VIN

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

■標準接続回路図/ブロック図

■参考データ

CIN, CB ： 入力及びバイアスコンデンサ（0.1～10μF程度）
入力ラインにインダクタンスを含む場合や、配線の長い場合に必
要になります。

CO：出力コンデンサ（47μF以上）
SI-3010LLSLは、出力コンデンサにセラミックコンデンサなどの低
ESRタイプのコンデンサを使用する前提で設計しております。出
力コンデンサのESR値は500mΩ（室温）以下のコンデンサを使
用されることを推奨します。

R1、R2 ： 出力電圧設定抵抗
出力電圧は、R1、R2を左図のように接続することで設定すること
ができます。そのとき、R2は10kΩを推奨します。

　R1=(VO－VADJ)／(VADJ／R2)
CSS：ソフトスタート設定用コンデンサ

VOUT－ADJ間にCSSを接続することで、出力電圧の立上り時間
を設定することが可能です。

10 100 1000

銅箔面積（mm2） 
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REF

TSD

Drive

VIN

CIN

VB

VC

ON/OFF

Open:OFF
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+
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+

+
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+
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3
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4
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銅箔面積－許容損失
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1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

SI-3000ZDシリーズ 面実装・低損失型ドロッパ方式

■特長
・小型面実装パッケージ（TO263-5）
・出力電流： 3.0A
・低損失  VDIF≦0.6V（IO=3.0A時）
・低消費オフ時回路電流 Iq（OFF）≦1μA
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

■絶対最大定格
単　位
V
V
A
W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
10
6
3.0
3

－30～＋125
－30～＋85
－40～＋125
33.3
3

記　号
VIN＊1

VC
IO＊1

PD＊3

Tj
Top
Tstg
θj-a
θj-c

項　目
直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流
許容損失
接合部温度
動作周囲温度
保存温度
接合部－周囲空気間熱抵抗
接合部－ケース間熱抵抗

（Ta＝25℃）

■推奨動作条件
項　目

入力電圧
出力電流
動作時周囲温度
動作時接合周囲温度
出力電圧可変範囲

記　号
VIN
IO
Top（a）
Top（j）
VOADJ

単　位
V
A
℃
℃
V

備　考

 SI-3011ZDのみ。ブロック図を参照ください。

規格値
＊2～6＊1

0～3
－20～＋85
－20～＋100
1.2～5

＊1：PD=（VIN－VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（MAX）、IO（MAX）が限定されます。
＊2：出力電圧を2.0V以下に設定される場合は、入力電圧は2.4V以上としてください。（SI-3011ZD）
＊3：ガラスエポキシ基板40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

■電気的特性

単　位

V

mV

mV

V

mA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

項　目

設定出力電圧
（SI-3011ZDは基準電圧VADJ）

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力ON）＊3

制御電圧（出力OFF）＊3

 
VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

記　号

VO （VADJ）
      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
　　 条　件
VDIF

      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

＊1：出力電圧を2.0V以下に設定される場合は、入力電圧は2.4V以上としてください。
＊2：IS1の規格値は出力電圧Vo（設定出力電圧の条件）の－5%降下点です。
＊3：出力制御端子Vcはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊4：フの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。

①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによるVO調整

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）

＊4

規格値                                                                                                                                       
SI-3011ZD（可変タイプ） SI-3033ZD

min. typ. max. min. typ. max.
1.078 1.100 1.122 3.234 3.300 3.366

VIN＝VO＋1V、 IO＝10mA VIN＝5V、 IO＝10mA
10 10

VIN＝3.3～5V、 IO＝10mA（VO=2.5V） VIN＝4.5～5.5V、 IO＝10mA
40 40

VIN＝3.3V、 IO＝0～3A（VO=2.5V） VIN＝5V、 IO＝0～3A
0.6 0.6

IO＝3A（VO=2.5V） IO＝3A
1 1.5 1 1.5

VIN＝VO＋1V、 IO＝0A、 VC＝2V VIN＝5V、 IO＝0A、 VC＝2V
1 1

VIN＝VO＋1V、 VC＝0V VIN＝5V、 VC＝0V
±0.3 ±0.3

Tj＝0～100℃ Tj＝0～100℃
60 60

VIN＝VO＋1V、 f＝100～120HZ、 IO＝0.1A VIN＝5V、 f＝100～120HZ、 IO＝0.1A
3.2 3.2

VIN＝VO＋1V VIN＝5V
2 2

0.8 0.8
100 100

VC=2.7V VC=2.7V
－5 0 －5 0

VC＝0V VC＝0V
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SI-3000ZDシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VC
w VIN
e GND（製品裏面と共通）
r VO
t Sense（SI-3011ZDはADJ）

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

(0
.4

0)

15
.3

0±0
.3

(6
.8

)

9.
2±0

.2
4.

9±0
.2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±0
.2

1.
2±0

.2
4.

9±0
.2

(0
.7

5)
2.

0±0
.1

(1
.7

5)

15
.3

±0
.3

9.9±0.2

ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3

0.1 10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°

■ブロック図

CIN：入力コンデンサ（10μF程度）
CO：出力コンデンサ（47μF以上）

SI-3000ZDシリーズは、出力コンデンサにセラミックコンデ
ンサ等の低ESRタイプのコンデンサを使用しますと出力電
圧が発振する場合があります。

SI-3011ZD

SI-3033ZD R1、R2 ： 出力電圧設定抵抗
出力電圧は、R1、R2を上図のように接続することで設定す
ることができます。
そのとき、Ｒ2は10ｋΩまたは11ｋΩを推奨します。

　R1=(VO－VADJ)／(VADJ／R2)

＊VO≦1.8Vに設定する場合はR3を挿入ください。R3は
10kΩを推奨します。

REF
TSD

Drive

VIN

CIN

VC

ON/
OFF

VO

CO

R1

R2

ADJ

GND

4

-
+

-
+

+

-
+ +

＊ 
R3

2

5

3

1

OCP AMP1

REF
TSD

Drive

VIN

CIN

ON/
OFF

VO

SENSE

CO

GND

4

-
+

-
+

+

-
+ +

2

5

3

1

OCP AMP1

VC

■参考データ

ガラスエポキシ基板上銅箔面積vs接合部－周囲温度間熱抵抗（代表値）

55 
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30 
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（
℃
/W
）
 

1200 1400 1600 1800

ガラスエポキシ基板40×40mm使用時 

・モノリシックIC がマウントされていますインナーフレームにつながる銅箔面積を
大きくすることで、放熱効果が上がります。

・接合部温度の求め方
GND端子の温度：TCを、熱電対等により測定し、次式に代入することで、接合
部温度を求めることができます。

             Tj=PD×θj－C＋TC　　　　PD=（VIN－VO）･IOUT
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SI-3000KFシリーズ  低消費電流・低損失型ドロッパ方式

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

■特長
・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流： 1.0A
・低損失 VDIF≦0.5V（Io=1.0A時）
・高リップル減衰率：75dB
・低消費オフ時回路電流 Iq（OFF）≦1μA
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

■絶対最大定格

単　位

V
V
A
W
W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号

VIN
Vc
Io
PD1
PD2
Tj
Tstg
Top
θj-c
θj-a

項　目

直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流

許容損失

接合部温度
保存温度
動作周囲温度
接合部－ケース間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

（Ta＝25℃）

定格値
SI-3010KF
35＊1

VIN
1.0
16.6
1.72

－40～＋125
－40～＋125
－40～＋100

6.0
58

備考

無限大放熱板使用時
放熱板なし、自立使用時

放熱板なし、自立使用時

＊1: 当ICは過入力保護回路を内蔵していますので、電気的特性の過入力遮断電圧で制限されます。

＊1：PD（max.）＝（VIN-VO）・IO＝16.6Wの関係がありますので、使用条件によってはVIN（max.）、IO（max.）が限定されます。
＊2：入出力電圧差の項を参照してください。

■推奨動作条件

■電気的特性

＊3：IS1の規格値は出力電圧VO（条件VIN過電流保護開始電流の条件、IO＝10mA）の－5％降下点です。
＊4：出力制御端子VCはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。したがってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊5：SI-3000KFはフの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。

このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。
①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによるVO調整

単　位 

V

mV

mV

V

μ A

μ A

mV/℃ 

dB

A

V

V

μ A

μ A

V

項　 目 

設定基準電圧 
 

ラ イ ン レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

ロ ー ド レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

入出 力 電圧差 

静止時回路電流 

オ フ 時回路電流 

出 力 電圧温度係 数 

リ ッ プ ル減衰率 

過電流保護開始電流 ＊ 3

制御電圧 （出 力 ON） ＊ 4

制御電圧 （出 力 OFF） 
 VC端子 

制御電流 （出 力 ON） 

制御電流 （出 力 OFF） 

過入 力 遮断電圧 

記　号 

VADJ
　 
条  件 

Δ VOLINE
　  
条  件 

Δ VOLOAD
　  
条  件 

VDIF
　  条  件 

　  条  件 
Iq

　  条  件 
Iq（ OFF） 
　  条  件 
Δ VO/Δ Ta
　  
条  件 

RREJ
　 
 条  件 

IS1
　  条  件 
VC、 IH
　  条  件 
VC、 IL
　  条  件 
IC、 IH
　  条  件 
IC、 IL
　  条  件 
Vovp
　  条  件 

SI-3010KF
規格値 

min. max.
0.98 1.02

30

75

0.3

0.5

600

1

1.1

2

0.8

40

－ 5

33

typ.
1.00

VIN＝ 7V、  IO＝ 0.01A、 
VC＝ 2V、  VO＝ 5V

VIN＝ 6～ 15V、  IO＝ 0.01A、 
VC＝ 2V、  VO＝ 5V

VIN＝ 7V、  IO＝ 0～ 1A、  VC＝ 2V、 
VO＝ 5V

IO＝ 0.5A、  VC＝ 2V、  VO＝ 5V

IO＝ 1.0A、  VC＝ 2V、  VO＝ 5V

VIN＝ 7V、  IO＝ 0A、  VC＝ 2V

VIN＝ 7V、  VC＝ 0V
± 0.5

VIN＝ 7V、  IO＝ 0.01A、  VC＝ 2V
Tj＝ 0～ 100℃ 、  VO＝ 2.5V

75
VIN＝ 7V、  IO＝ 0.1A、  VC＝ 2V、 
f＝ 100～ 120Hz、  VO＝ 5V

VIN＝ 7V、  VC＝ 2V

VIN＝ 7V

VIN＝ 7V

VIN＝ 7V、  VC＝ 2V
0

VIN＝ 7V、  VC＝ 0V

IO＝ 0.01A

項　目

入力電圧範囲
出力電流範囲
出力電圧可変範囲
動作時周囲温度
動作時接合部温度

記　号

VIN
IO

VOADJ
Top
Tj

定格値
SI-3010KF
2.4＊2～27＊1

0～1.0＊1

1.1～16
－30～＋85
－20～＋100

単　位

V
A
V
℃
℃
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SI-3000KFシリーズ

■Ta-PD特性■ブロック図

REF

TSD

–
+

VIN

VC

VOUT

GND

2

1

4

3

ADJ5

                 SI-3010KF

■標準接続回路図

●SI-3010KF

GND
3

VIN

CIN

R1

R2
R3

2
VO

4

VC

1
ADJ

5

+
負
　

荷 

D1＊1

CO

+

＊2

CIN：入力コンデンサ（22μF以上）
CO：出力コンデンサ（47μF以上）

出力コンデンサにセラミックコンデンサなどの低ESRコンデ
ンサを使用した場合、発振する場合があります。

＊1：D1：逆バイアス保護用ダイオード
入力－出力間が逆バイアスになる場合に必要です。
（推奨：RU2Z：サンケン製）

R1、R2：出力電圧設定抵抗
R1、R2を上図のように接続することで、出力電圧は調節する
ことができます。
Ｒ2：10ｋΩを推奨します。

　R1=(VO–VADJ)÷(VADJ/R2)

＊2：VO≦1.5Vに設定する場合、R3を挿入ください。R3
は10kΩを推奨します。

■外形図 （単位：mm）

15

20
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5

0
–30 –20 0 20

動作周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

40 60 80 100

シリコーングリースは 
G746を使用（信越化学） 
放熱板：アルミニウム 

無限大放熱板 

放熱板なし 

75×75×2mm (7.6°C/W)

100×100×2mm (5.2°C/W)

200×200×2mm (2.3°C/W)

端子配列
q Vc
w VIN
e GND
r Vout
t ADJ

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1
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)
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SI-3000ZFシリーズ 5端子・低損失型ドロッパ方式

1-1-1 ドロッパ方式レギュレータIC

■特長
・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流： 3.0A
・低損失  VDIF≦0.7V（IO=3.0A時）
・低消費オフ時回路電流 Iq（OFF）≦1μA
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

■絶対最大定格
単　位
V
V
A
W
W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
10
6
3.0

20（無限大放熱板使用時）
1.5（放熱板無、自立使用時）

－30～＋125
－30～＋100
－30～＋125

5.0
66.7（放熱板無、自立使用時）

記　号
VIN＊1

VC
IO＊1

PD1
PD2
Tj
Top
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
出力制御端子電圧
出力電流

許容損失

接合部温度
動作周囲温度
保存温度
接合部－ケース間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

（Ta＝25℃）

■推奨動作条件
項　目

入力電圧
出力電流
動作時周囲温度
動作時接合周囲温度
出力電圧可変範囲

記　号
VIN
IO
Top（a）
Top（j）
VOADJ

単　位
V
A
℃
℃
V

規格値
＊2～6＊1

0～3
－20～＋85
－20～＋100
1.2～5

＊1：PD=（VIN－VO）×IOの関係がありますので、使用条件によってはVIN（MAX）、IO（MAX）が限定されます。
＊2：出力電圧を2.0V以下に設定される場合は、入力電圧は2.4V以上としてください。

■電気的特性

単　位

V

mV

mV

V

mA

μA

mV/℃

dB

A

V

μA

μA

項　目

基準電圧

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

静止時回路電流

オフ時回路電流

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊2

制御電圧（出力ON）＊3

制御電圧（出力OFF）＊3

 VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

記　号

VADJ
      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
　　 条　件
VDIF

      条　件
Iq

      条　件
Iq（OFF）
      条　件
ΔVO/ΔTa
      条　件
RREJ

      条　件
IS1

      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件

＊1： 出力電圧を2.0V以下に設定される場合は、入力電圧は2.4V以上としてください。
＊2： IS1の規格値は出力電圧Vo（設定出力電圧の条件）の－5%降下点です。
＊3： 出力制御端子Vcはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。
＊4： フの字引き込み型の過電流保護回路を内蔵しています。このため、次のようなアプリケーションでは、起動ミスを起こす場合がありますので使用できません。

①定電流負荷②プラスマイナス電源③直列電源④グランドアップによるVO調整

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、VC＝2V）
規格値                                                                                                                                       
SI-3011ZF

min. typ. max.
1.078 1.100 1.122

VIN＝VO＋1V、 IO＝10mA
10

VIN＝3.3～5V、 IO＝10mA（VO=2.5V）
40

VIN＝3.3V、 IO＝0～3A（VO=2.5V）
0.7

IO＝3A（VO=2.5V）
1 1.5

VIN＝VO＋1V、 IO＝0A、 VC＝2V
1

VIN＝VO＋1V、 VC＝0V
±0.3

Tj＝0～100℃
60

VIN＝VO＋1V、 f＝100～120HZ、 IO＝0.1A
3.2

VIN＝VO＋1V
2

0.8
100

VC=2.7V
－5 0

VC＝0V

＊4
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SI-3000ZFシリーズ

■標準接続回路図/ブロック図

CIN：入力コンデンサ（10μF程度）
入力ラインにインダクタンスを含む場合や、配線の長い場
合に必要になります。

CO：出力コンデンサ（47μF以上）
SI-3000ZFシリーズは、出力コンデンサにセラミックコンデ
ンサ等の低ESRタイプのコンデンサを使用しますと出力電
圧が発振する場合があります。

SI-3011ZF

R1、R2 ： 出力電圧設定抵抗
出力電圧は、R1、R2を上図のように接続することで設定す
ることができます。
そのとき、Ｒ2は10ｋΩまたは11ｋΩを推奨します。

　R1=(VO－VADJ)／(VADJ／R2)
＊VO≦1.8Vに設定する場合はR3を挿入ください。R3は
10kΩを推奨します。

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VC
w VIN
e GND
r Vo
t ADJ

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

REF
TSD

Drive

VIN

CIN

VC

ON/
OFF

VO

CO

R1

R2

GND

4

-
+

-
+

+

-
+ +

2

5

3

1

OCP AMP1
ADJ

＊ 
R3

■熱減定格

25

20

15

10

5

0

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

無限大放熱板 

放熱板なし 

75×75×2mm (7.6°C/W)

100×100×2mm (5.2°C/W)

200×200×2mm (2.3°C/W)

シリコーングリース使用 
放熱板：アルミ材 

–30 0 25 50
周囲温度 Ta (°C)

75 100

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

3.
2±0

.2

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

4.
6±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

φ
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■締め付けトルク
SI-8000E
SI-8000JF
SI-8000S 0.588～0.686〔N・m〕（6.0～7.0〔kgf・cm〕）
SI-8000TFE
SI-8000HFE
SI-8000FFE

としてください。

■推奨シリコーングリース
●信越化学工業（株） G746
●モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社     YG6260
●東レ・ダウコーニング・シリコーン（株） SC102
シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸透し、製品
の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリースの選定には
十分な確認を行ってください。

■その他
・ 電流を増やすための並列運転はできません。
・ 電流ブースト、昇圧には使用できません。

■電源用整流ダイオード
電源用整流ダイオードを使用し、交流入力を整流する場合には、下記の当社
製ダイオードリストをご参照ください。（単体型はセンタタップまたはブリッジで
ご使用ください）

■放熱と信頼性
一般にICの信頼性は、その動作時の温度によって大きく左右されます。放熱
には細心の注意を払い、ICを放熱器に取り付ける際には、必ずシリコーング
リースを塗布して、しっかりと締め付けてください。放熱器の設計には、充分余
裕を設けてください。また、実際の放熱には、空気の対流なども、ご配慮くだ
さい。
また、周辺部品であるコンデンサおよびコイルの信頼性も熱と関係がありま
す。動作時の使用温度が高いと寿命低下の原因となります。また、許容温
度を超えた場合には、コイルの焼損、コンデンサの破壊を生じます。したがっ
て、出力平滑用コイル、入出力コンデンサが動作中に許容温度を超えないよ
う充分確認する必要があります。特に、コイルの定格に余裕を設け、その発
熱を抑えるようにしてください。（周辺部品については個々の使用上の注意
を参考にしてください。）

■内部損失PDの求め方
PDは次式で求められます。
・フライホイールダイオード内蔵タイプ
（SI-8000Lシリーズ、STA810Mシリーズ、STA820Mシリーズ）

PD＝VO・IO（ 
100  

－1）
ηχ

・フライホイールダイオード外付けタイプ

PD＝VO・IO（ 
100  

－1）－VF・IO（1－ 
  VO

　）
ηχ 　　　VIN

効率ηχは、入出力条件によって変化します。各製品別の効率特性を参照
願います。（Webに掲載）
VO ：出力電圧 VF　：Di 順方向電圧
VIN ：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（％）

■熱設計
絶対最大定格に示す接合部温度Tj（max）は、製品固有の値であり、厳守す
る必要があります。このためには、使用条件により変化する最大損失PD
（max）、最大周囲温度Ta（max）に応じた放熱設計が必要となります。これをわ
かりやすくグラフ化したものがTa-PD特性です。放熱器設計は以下の手順で
行います。
１．最大周囲（セット内）温度Ta（max.）を求める。
2．最大損失PD（max.）を求める。
3．Ta-PD特性グラフ上の交点より放熱器の大きさを決定する。

以上により、放熱器が決定されたことになりますが、実際には10～20％程度
のディレーティングでの使用が一般的です。また実装上の違いにより、放熱
効果が大きく左右されることがありますので実装レベルでの放熱器温度ある
いはケース温度を確認することが重要です。各製品別にTa-PD特性を添付
していますので参照願います。

スイッチング方式ご使用に際してスイッチング方式ご使用に際して

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

シリーズ名 ダイオード名
SAI
SI-8000W
SI-8000JD
SI-8000TM
A4403GEU
A8447SLJ SJPM-H4（面実装単体型、VRM：400V／Io：2.0A）
SI-8000SD
SPI-8000A
SI-8005Q
SI-8001FDE
SI-8001FDL
SI-8008HD RBV-1506（ブリッジ型、VRM：600V／Io：15A）
SI-8000E
SI-8000JF

AM01Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.0A）
SI-8000TFE
SI-8000GL
SI-8000S RM10Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.5A）
SI-8100QL
SI-8000FFE RM4Z（Axial型、VRM：200V／Io：3.0A）
SI-8000HFE
SI-8000Y RBV-1506（ブリッジ型、VRM：600V／Io：15A）
SI-8205NHD RM10Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.5A）
STA810M AM01Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.0A）
STA820M RM10Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.5A）
SI-8400L

AM01Z（Axial型、VRM：200V／Io：1.0A）
SI-8500L



34 IC

■特長
  ・パワー面実装パッケージ
・出力電流（0.4～0.5A）
・高効率（75～88％）
・外付け部品はわずか4点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（60kHZ）を内蔵
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

SAIシリーズ  パワー面実装・他励型降圧スイッチング方式

■ラインアップ

■電気的特性 （Ta＝25℃）

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

dB

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
RREJ

      条　件
IS1

      条　件

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W

定格値
35
0.75
＋125

－40～＋125
20

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c

項　目
直流入力電圧
許容損失
接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）

品名 SAI01 SAI02 SAI03
VO（V） 5.0 3.3 12.0
IO（A） 0.5 0.4

■推奨動作条件
項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲

記　号

VIN
IO
Tjop

単　位

V
A
℃

定格値
SAI01 SAI02 SAI03
7～33 5.3～28 15～33

0～0.5 0～0.4
－30～＋125

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

規格値
SAI01 SAI02 SAI03

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
4.80 5.00 5.20 3.17 3.30 3.43 11.40 12.00 12.60

VIN＝20V、 IO＝0.3A VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝24V、 IO＝0.3A
80 75 88

VIN＝20V、 IO＝0.3A VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝24V、 IO＝0.3A
60 60 60

VIN＝20V、 IO＝0.3A VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝24V、 IO＝0.3A
80 100 60 80 100 130

VIN＝10～30V、 IO＝0.3A VIN＝8～28V、 IO＝0.3A VIN＝18～30V、 IO＝0.3A
30 40 20 30 70 95

VIN＝20V、 IO＝0.1～0.4A VIN＝15V、 IO＝0.1～0.4A VIN＝24V、 IO＝0.1～0.4A
±0.5 ±0.5 ±1.5
45 45 45

f＝100～120HZ f＝100～120HZ f＝100～120HZ
0.55 0.55 0.45

VIN＝10V VIN＝8V VIN＝18V
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SAIシリーズ

■外形図

■ブロック図

SWOUT

VOS

VIN

4

GND

3

21

OSC

Reg.

OCP

Comp.

Reset

Drive

TSD

Amp.

VREF

■標準接続回路図

VIN

C1

D1

L1

3.3V 5V : 200µH
12V : 300µH

100µF
C2

330µF

VIN

SJPB-D4
（サンケン） 

GND

GND

SAI

SWOUT

VOS

1 2

3

4

+ +

VO

GND

（単位：mm）

■Ta-PD特性

効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、効率曲線よ
り求めパーセント表示のまま代入する。

VO：出力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率
VF：D1順方向電圧
SJPB-D4-0.3V

D1熱設計は別途行う必要があります。

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
–30 0 25 50 75 100 125

• ガラスエポキシ基板 
   (95 × 69 × 1.2)
•  自然空冷 

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)

A

3VOS

4
.GND

2 SW

1VIN

6.8max.

4.0max.

4.
7m

ax
.

2.
54

±0
.2

5

4.
32

±0
.2

8.0±0.5

3.6±0.2

1.4±0.2

3.0±0.2

9.8±0.3

0~0.15

6.3±0.2

1.0±0.3

0.
89

±0
.1

5

0.
25

0.
75

+
0.

15
–0

.0
5

0.
3

+
0.

15
–0

.0
5

A  ケース温度測定点

端子配列
q VIN
w SWOUT
e VOS
r GND

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.22g
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SI-8000Wシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・面実装（SOP8）パッケージ
・出力電流0.6A
・高効率（75～80％）
・外付け部品はわずか4点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（60kHZ）を内蔵
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

■電気的特性 （Ta＝25℃）

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

dB

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
RREJ

      条　件
IS1

      条　件

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
35
1

－30～＋125
－40～＋125

22
100

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-L
θj-a

項　目
直流入力電圧
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－リード（7Pin）間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗＊1

■推奨動作条件
項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲

記　号

VIN
IO
Tjop

単　位

V
A
℃

定格値
SI-8033W SI-8050W
5.3～28 7～33

0～0.6
－30～＋125

＊1：ガラスエポキシ基板40×40mm（銅箔エリア4.3％）

規格値                                                                                                                                         
SI-8033W SI-8050W

min. typ. max. min. typ. max.
3.17 3.30 3.43 4.80 5.00 5.20

VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝20V、 IO＝0.3A
75 80

VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝20V、 IO＝0.3A
60 60

VIN＝15V、 IO＝0.3A VIN＝20V、 IO＝0.3A
60 80 80 100

VIN＝8～28V、 IO＝0.3A VIN＝10～30V、 IO＝0.3A
20 30 30 40

VIN＝15V、 IO＝0.1～0.4A VIN＝20V、 IO＝0.1～0.4A
±0.5 ±0.5
45 45

f＝100～120HZ f＝100～120HZ
0.61 0.61

VIN＝15V VIN＝20V
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SI-8000Wシリーズ

■外形図

■ブロック図

SWOUT

VOS

VIN

5~8

GND

4

31

OSC

Reg.

OCP

Comp.

Reset

Drive

TSD

Amp.

VREF

■標準接続回路図

VIN

C1

D1

L1

200µH

100µF
C2

330µF

VIN

SJPB-D4
（サンケン） 

GND

GND

SI-8000W

SWOUT

VOS

1 3

4

5~8

+ +

VO

GND

（単位：mm）

■参考データ

銅箔面積 vs 許容損失 銅箔面積 vs 熱抵抗 θ j-a

許
容
損
失
 P

D
（

W
）
 

 

銅箔面積（mm2） 
（GND端子） 

 

10 100

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1000

Tj=100℃   Area of PC board : 40×40mm

Ta=25℃ 

Ta=50℃ 

Ta=80℃ 

熱
抵
抗
θ

j-a
（
℃

/W
）
 

 

銅箔面積（mm2） 
（GND端子） 

 

10 100

140

120

100

80

60

40
1000

Area of PC board : 40×40mm

端子配列
q VIN
w N.C
e SWOUT
r VOS
t GND
y GND
u GND
i GND

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±0

.2
1.

5±0
.1

1.
55

±0
.1

5

0.
05

±0
.0

5

6.
2±0

.3
0~

10
°

0.
5±0

.1

–0.05

0.12 M
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1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

SI-8000JDシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

■ラインアップ

■絶対最大定格
単　位
V
A
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43
1.5
3

＋125
－40～＋125

3
33.3

記　号
VIN
IO
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
出力電流
許容損失＊

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

品名 SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD
VO（V） 3.3 5.0 9.0 12.0
IO（A） 1.5

■推奨動作条件

項　目

直流入力電圧範囲

出力電流範囲＊

動作時接合部温度範囲
動作温度範囲＊

記　号

VIN1
VIN2
IO
Tjop
Top

条　件

IO=0～1A
IO=0～1.5A
VIN≧VO+3V

定格値
SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD
5.3～40 7～40 11～40 14～40
6.3～40 8～40 12～40 15～40

0～1.5
－30～＋125
－30～＋125

■特長
  ・面実装（TO263-5）パッケージ
・出力電流：1.5A
・高効率：77～88%
・外付け部品は４点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・高周波化（125kHz）により、チョークコイルの小
型化が可能（当社比）

・フの字過電流、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF可能（OFF時消費電流：200μA
 max）

・ON/OFF端子による、ソフトスタート可能

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

条　件

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

＊：但し、過熱保護により制限されます。

単　位

V

A
℃
℃

＊：但し、Ta－PD特性で制限されます。

＊ 5番端子は、ON/OFF端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができ
ます。また、ON/OFF端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。
ON/OFF端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。ON/OFF端子の電位切り替え
は、トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFF
を併用した場合、ON/OFF用トランジスタにはC3のディスチャージ電流が流れるため、C3の容量
が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、ON/OFF端子はIC内部電源にプ
ルアップされていますので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープンとし
てください。

SI-8000JD SI-8000JD

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VOUT. ON/OFF  

SI-8000JD

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

V

μA

mA

μA

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

ON/OFF＊
Lowレベル電圧

端子 Low時流出電流

静止時回路電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
IS1

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件
Iq

      条　件
Iq（oFF）
      条　件

（Ta＝25℃）
規格値

SI-8033JD SI-8050JD SI-8090JD SI-8120JD
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10 8.82 9.00 9.18 11.76 12.00 12.24

VIN＝15V、IO＝0.5A VIN＝20V、IO＝0.5A VIN＝21V、IO＝0.5A VIN＝24V、IO＝0.5A
77 82 86 88

VIN＝15V、IO＝0.5A VIN＝20V、IO＝0.5A VIN＝21V、IO＝0.5A VIN＝24V、IO＝0.5A
125 125 125 125

VIN＝15V、IO＝0.5A VIN＝20V、IO＝0.5A VIN＝21V、IO＝0.5A VIN＝24V、IO＝0.5A
25 80 40 100 50 120 60 130

VIN＝8～30V、IO＝0.5A VIN＝10～30V、IO＝0.5A VIN＝15～30V、IO＝0.5A VIN＝18～30V、IO＝0.5A
10 30 10 40 10 40 10 40

VIN＝15V、IO＝0.2～0.8A VIN＝20V、IO＝0.2～0.8A VIN＝21V、IO＝0.2～0.8A VIN＝24V、IO＝0.2～0.8A
±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0

1.6 1.6 1.6 1.6
VIN＝15V VIN＝20V VIN＝21V VIN＝24V

0.5 0.5 0.5 0.5
100 100 100 100

VSSL=0V
7 7 7 7

VIN=15V、Io=0A VIN=20V、Io=0A VIN=21V、Io=0A VIN=24V、Io=0A
200 200 200 200

VIN=15V、VON/OFF=0.3V VIN=20V、VON/OFF=0.3V VIN=21V、VON/OFF=0.3V VIN=24V、VON/OFF=0.3V
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SI-8000JDシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t ON/OFF

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

■ブロック図 ■標準接続回路図

VIN

C1

C3

Di

L1

C2

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8000JD

SWOUT

VOS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

C1 ：50V/220μF
C2 ：25V/470μF
C3 ：10V/0.47μF（ソフトスタート機能を使用時のみ）
L1 ：100μH
Di ：SJPB-H6（サンケン製）

4

3

GND

2VIN

ON/OFF

SWOUT

VOS

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

+ 
–

 

■参考データ

ガラスエポキシ基板上銅箔面積vs接合部－周囲温度間熱抵抗（代表値） 出力電流vs損失（代表値）

55 

50 

45 

40 

35 

30 

 

2.6 
2.4 
2.2 
2.0 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0

0 200

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

400 600 800 1000

銅箔面積（mm2） 

出力電流 IO（A） 

VIN 8V
20V

30V
40V

接
合
部
－
周
囲
温
度
間
熱
抵
抗
θ
j-a
（
℃
/W
）
 

損
失
 P
d（
W
） 

1200 1400 1600 1800

ガラスエポキシ基板40×40mm使用時 

■Ta-PD特性

効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、効率曲線よ
り求めパーセント表示のまま代入する。

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率
VF：D1順方向電圧
0.4V（IO＝2A）…SJPB-H6

D1熱設計は別途行う必要があります。

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
–25 0 25 50 75 100 125

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)

銅箔面積40×40mm 
（θj-a：33.3°C/W） 

銅箔面積20×40mm 
（θj-a：37°C/W） 

銅箔面積20×20mm 
（θj-a：44°C/W） 

銅箔面積10×10mm 
（θj-a：53°C/W） 

(0
.4

0)

15
.3

0±0
.3

(6
.8

)

9.
2±0

.2
4.

9±0
.2

2.
54

±0
.3

(4
.6

)

9.
2±

±0
.2

1.
2±0

.2
4.

9±0
.2

(0
.7

5)
2.

0±0
.1

(1
.7

5)

15
.3

±0
.3

9.9±0.2

ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°
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1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

SI-8000TMシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

■絶対最大定格
単　位
V

W

℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43
1.06
1.65

－30～＋150
－40～＋150

6
95

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧

許容損失

接合部温度*
保存温度
熱抵抗(接合部－ケース間)
熱抵抗(接合部－周囲間)

■特長
・小型面実装パッケージ（TO252-5）
・出力電流　1.5A
・高効率：81%typ（Vo=5V時）
・外付け部品は4点
・基準発振器（300kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF可能
（OFF時消費電流：typ 200μA）
・ON/OFF端子による、ソフトスタート可能

■用途
・オンボードローカル電源
・AV機器
・OA機器

条　件

ガラスエポキシ基板実装時(900mm2 銅箔面積4.3%)
ガラスエポキシ基板実装時(900mm2 銅箔面積50%)

ガラスエポキシ基板実装時(900mm2 銅箔面積4.3%)

*：この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。
動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

■推奨動作条件
項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
Vo
Io
Tjop
Top

規格値
SI-8008TM
Vo+3*1～40
0.8～24
0～1.5

－20～＋125
－20～＋125

単　位

V
V
A
℃
℃

*1：入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

■電気的特性

項　　目　 記　号 単　位 
規格値 
SI-8008TM

min. 
0.784

1.6

typ. 
0.800 

VIN=15V, Io=0.1A

max. 
0.816

80

設定基準電圧 

静止時回路電流 

VADJ

ΔVOLOAD

 
条件 

±0.1 
VIN=15V, Io=0.1A, Tc=0～100℃ 

81 
VIN=15V, Io=0.5A

基準電圧温度係数 

効率  
  
動作周波数  
  
ラインレギュレーション  
  
ロードレギュレーション  
  
過電流保護開始電流 
 

オンオフ端子   

ΔVADJ/ΔT

η 
条件 

10 
VSSL=0V

0.5 
40

10 
VIN=15V, Io=0.2～1.5A

40

条件 

条件 
300 

VIN=15V, Io=0.5A
fo

条件 
60 

VIN=10～30V, Io=0.5A 
ΔVOLINE

条件 

条件 

6 
VIN=15V, Io=0A

 
VIN=15V

Iq
条件 

200 
VIN=15V, VSS=0V

400Iq（OFF） 
条件 

（ Ta＝ 25℃ ） 

Lowレベル電圧 

Low時流出電流 

VSSL
ISSL

条件 
IS

V 
 

mV/℃ 

% 
 
kHz 
 
mV 
 
mV 
 
A 

V 

μA 
 
mA 
 
μA 
 

＊５番端子は、SS 端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることが
できます。また、SS 端子を用い、出力をON/OFF することが可能です。
SS 端子電圧をVSSL 以下にすることで出力は停止します。SS 端子の電位切り替
えは、トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタート
と、ON/OFF を併用した場合、ON/OFF 用トランジスタにはＣ３のディスチャージ電流
が流れるため、Ｃ３の容量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。ま
た、SS 端子はＩＣ内部電源にプルアップされていますので、外部からの電圧印加はで
きません。未使用の場合は、オープンとしてください。

SI-8000TM SI-8000TM

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO. ON/OFF  

SI-8000TM
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SI-8000TMシリーズ

■外形図 （単位：mm）

■ブロック図 ■標準接続回路図

C1 ：220μF
C2 ：470μF
C3 ：1μF（ソフトスタート機能を使用時のみ）
L1 ：47μH
Di ：SJPB-H6（サンケン製）

4

3

GND

2VIN

SS

SW

ADJ

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

 

SI-8008TM

+
+
–

IN

C1

220μF

C3

Di

47μH

R1

R2
C2

L1

470μF

VIN

GNDSS

GND

SI-8000TM

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VO

GND

端子配列
q VIN
w SW
e GND
r ADJ
t SS

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94Ⅴ-0
製品質量：約0.33g

6.60±0.20

5.34±0.20

0.50±0.10

2.30±0.20

0.50±0.10

(1.00)

1 2 3 4 5

1.27 TYP 1.27 TYP

SEATING PLANE
           0.00～0.127

1.
10

±0
.2

0

6.
10

±0
.2

0
2.

70
±0

.2
0

9.
90

±0
.3

0

(0
.8

9)

0～8°

6.60±0.20

5.34±0.20

(5.04)

R0
.3

25

(1.50)

(4
.0

6)

2.
70

±0
.2

0

9.
90

±0
.3

0

0.50±0.10

2.30±0.20

1.
18

±0
.2

0

0.1
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1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

単　位

μA

mA

V
V
nA

%

%
ns
ns

mΩ

mΩ

A

μA

V

V

μA

V

V
℃
℃

A4403GEU   面実装・電流モード制御・降圧スイッチング方式

■特長
・小型面実装（4×4mm、MLP16ピン）パッケージ
・広い入力電圧範囲：9～46V
・出力電流：3.0A
・高速負荷過渡応答
・周波数可変可能（オンタイム固定）
・低スタンバイ電流：＜100μA
・出力電圧を0.8～15Vに設定可能

■絶対最大定格

単　位

V
V
V
V
V
℃
℃
℃
℃/W

定格値
min. typ. max.
－0．3 50
－1．0 50
－1．0 0.5
－0．3 ＋7
－0．3 50

＋150
－55 ＋150
－40 ＋105

36

記　号

VIN
VLX
VISEN
VDIS
VTON
Tj
Tstg
Ta
θj-a

項　目

入力電圧
LX端子印加逆電圧
ISEN端子電流検出電圧
DIS端子入力電圧
TON端子オンタイム電圧
接合部温度
保存温度
動作周囲温度
接合部－周囲空気間熱抵抗■用途

・プリンタ用電源
・オンボードローカル電源

■電気的特性
項　目

静止時入力電流

出力電圧範囲
フィードバック電圧
フィードバック端子バイアス電流

出力電圧精度

オン時間精度
最小オン時間
最小オフ時間

出力段ON抵抗

過電流保護

ソフトスタート電流

DIS端子スレッシュ電圧

DIS端子オープン電圧

DIS端子電流

VIN端子UVLO

VIN端子UVLOヒステリシス
過熱保護動作温度
過熱保護動作ヒステリシス

記　号

IVINOFF
条　件

IVINON
条　件

VO
VFB
IBIAS
Vo

条　件
TON
TON-min
TOFF-min
RDS(ON)1

条　件
RDS(ON)2

条　件
ILIM

条　件
ISS
VDIS

条　件
VDISOC

条　件
IN

条　件
VINUV

条　件
ΔVINUVLO
TjTSD
ΔTj

条　件

JEDEC規定の4層基板を使用して測定

規格値
min. typ. max.

100
DIS=high, VIN=46V

4.3 5.5
DIS=low, VIN=46V, ILOAD=1mA

0.8 15
0.792 0.8 0.808
－400 －100 100
－2.5 ＋2.5

Io=0.001～3A
－15 ＋15

50 60
350

350
Tj=25℃, Io=3A

550
Tj=125℃, Io=3A

3.0 3.6 4.2
検出抵抗=50mΩ

5 10 15
1

enable状態
2 7

disable状態
－10 －1

DIS=0V
6.4 7.5

VIN立ち上り時
0.7 1.1

165
15

単　位
V
V
MHz
℃
℃

規格値
9 ～ 46
－0.7 ～ 46
0.45 ～ 2
－40 ～＋105
－40 ～＋125

記　号
VIN
LX
fSW
Ta
Tj

項　目
入力電圧範囲
LX端子電圧
スイッチング周波数範囲
動作周囲温度
接合部温度

■推奨動作条件

（Tj＝25℃、指定が無い場合VIN＝9～46V）

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A4403GEU

■外形図（MLP16） （単位：mm）

■ブロック図／標準接続回路図

製品質量：約0.08g

4.00

4.00

0.65

0.75

0.35

0.90 0.65

4.10

4.10

2.70

2.70

0.40

2.70

2.70

0.30

36

16

2

1

2

1

16

1A

B

C PCB Layout Reference View

R1 
68kΩ 

R2 
Not 
Fitted

TON

DIS

C1 
2.2μF

C2 
22nF

C3 
10μF

C4 
10μF

C6 
10nF

C5 
47nF

L1 
4.7μF

VOUT 
3.3V 
3A

R3 
100mΩ 

D1

R4 
100mΩ R5 

2.37kΩ 

R6 
750Ω 

VIN

VIN

VIN

VIN UVLO

Linear OK

TSD

SS NC GND

LX

ISEN

SGND

FB

Boot

Switch 
Closed=On

9 to 44.1V

+

+

Control 
Logic

Soft-Start Reg Ref

Overvoltage 
Comparator

Regulator 
Comparator Amplifier

Reg Ref 
+80mV

Blank

Driver

Sleep 
Circuit

On 
Timer

Off 
Timer

Linear 
Regulator

Top-off 
Charge 
Pump

Fault

––

+
–
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※2：TOFF＝RSET
1－0.03VBIAS
10.2×109

単　位

mA

mA

μA

mA

mΩ

mΩ

%

V

%

nA
ms

A

A

V

V

μA

V

V

℃
℃

A8447SLJ   面実装・降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・入力電圧(Vin)　8.0V～50V
・出力電流：3.0A
・高効率
・オフ時間可変可能
・出力電圧を0.8～24Vに設定可能

■絶対最大定格

単　位

V
V
V
V
℃
℃
℃
℃/W

定格値
min. typ. max.

50
－0．3 ＋7
－1．0
－0．3 ＋7

＋150
－55 ＋150
－20 85

35

記　号

VIN
VBIAS
VLX
VENB
Tj
Tstg
Ta
θj-a

項　目

入力電圧
VBIAS電圧
LX端子印加逆電圧
ENB端子入力電圧範囲
接合部温度
保存温度
動作周囲温度
接合部ー周囲空気間熱抵抗

■用途
・プリンタ用電源
・オンボードローカル電源

単　位
V
V
A

規格値
8～45
0.8～24
0～3

記　号
VIN
Vo
Io

項　目
入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲

■推奨動作条件

■電気的特性
項　目

無負荷時入力電流1

無負荷時入力電流2

静止時入力電流

VBIAS端子電流

出力段ON抵抗

固定オフ時間

設定基準電圧

出力電圧レギュレーション

フィードバック端子電流
ソフトスタート時間

過電流保護

出力OFF保持ENB端子電圧範囲

ENB端子スレッシュ電圧

ENB端子電流

VIN端子UVLO

VIN端子UVLOヒステリシス

過熱保護動作温度
過熱保護動作ヒステリシス

記　号

IVIN1
条　件

IVIN2
条　件

IVIN(OFF)
条　件

IBIAS
条　件

RDS(ON)1
条　件

RDS(ON)2
条　件

TOFF
条　件

VFB
Vo

条　件
IFB
tss
ICL

条　件
ICL

条　件
Voc

条　件
VENB(th)

条　件
IENB

条　件
VINUVLO

条　件
ΔVINUVLO

条　件
TjTSD
ΔTj

条　件

JEDEC規定の4層基板(HIGH K)を使用して測定

規格値
min. typ. max.

0.90 1.35
ENB＝Low, VIN＝42V, Io＝0mA, VBIAS＝Vo※1

4.40 6.35
ENB＝Low, VIN＝42V, Io＝0mA, VBIAS<3V

100
ENB＝HIGH
3.50 5.00

VBIAS＝Vo
450

Ta＝25℃, Io＝3A
650

Ta＝125℃, Io＝3A
ー15 ＋15

※2

0.784 0.800 0.816
ー3 ＋3

Io＝0 ～3A
ー400 ー100 100
5 10 15
3.5 5.0

FB>0.4V
0.5 1.5

FB<0.4V
2.0 7.0

出力OFF
1.0

Low level input (Logic 0), 出力OFF
ー10 ー1

ENB＝0V
6.6 6.9 7.2

VIN立ち上り時
0.7 1.1

VIN立ち下り時
165
15

（Ta＝25℃、指定が無い場合VIN＝8～50V）

※1：出力電圧が3.3～5Vの間にある時は、VBIAS端子を出力に接続してください。

アレグロマイクロシステムズ社製品



45IC

A8447SLJ

■外形図（SOIC8） （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図

A

4.90

4°
0°

0.20

2.
41

2.79

8

1

0.41

1.27
1.50

0.56

0.05

2

3.
91

5.
99

　

　
　
　　　

　

VIN
UVLO

TSD

OR

GND

Comp

Switch
Disable

ソフトスタート回路 

VBIAS

VIN

EN

TSET

VBIAS

FB

LX

BOOTブートストラップ回路 

PWM制御＋ドライブ回路 

エラーアンプ 

基準電圧 

VIN 
=42V

CIN1 
220uF/ 
50V

CIN2 
0.22uF/ 
50V

2.ENB

8.VIN

3.TSET 1.BOOT

7.LX

6.VBIAS

4.GND

A8447

5.FB

D1 
SPB-G56S

R2 
1K

R1 
3.1K

COUT 
220uF/ 
25V

VOUT 
3.3V/3A

CBOOT 
0.01uF

RSET 
121k

L1 
68uH

製品質量：約0.08g
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SI-8000SDシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・面実装（TO263-5）パッケージ
・出力電流：3.0A
・高効率：79%typ（SI-8033SD）、
84%typ（SI-8050SD）

・外付け部品は４点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（60kHz）を内蔵
・過電流、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF可能
・ON/OFF端子による、ソフトスタート可能

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

■ラインアップ

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43＊1

3
＋125

－40～＋125
3
33.3

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
許容損失＊2

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

品名 SI-8033SD SI-8050SD
VO（V） 3.3 5.0
IO（A） 3

条件

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

＊1：SI-8033SDは35V
＊2：但し、過熱保護により制限されます。

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

V

μA

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

ソフトスタート＊
Lowレベル電圧

端子 Low時流出電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
IS1

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件

（Ta＝25℃）

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲＊

動作時接合部温度範囲
動作温度範囲＊

記　号

VIN1
IO
Tjop
Top

定格値
　SI-8033SD SI-8050SD
5.5～28 7～40

0～3.0
－30～＋125
－30～＋125

単　位

V
A
℃
℃

＊但し、Ta－PD特性で制限されます。

■推奨動作条件

＊ 5番端子は、ソフトスタート端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることが
できます。また、ソフトスタート端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。ソフトスタート端
子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。ソフトスタート端子の電位切り替えは、トラン
ジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併用し
た場合、ON/OFF用トランジスタにはC3のディスチャージ電流が流れるため、C3の容量が大き
い場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、ソフトスタート端子はIC内部電源にプル
アップされていますので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープンとして
ください。

SI-8000SD SI-8000SD

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VOUT. ON/OFF  

SI-8000SD

規格値                                                                                                                                         
SI-8033SD SI-8050SD

min. typ. max. min. typ. max.
3.17 3.3 3.43 4.8 5.0 5.2

VIN＝15V、IO＝1A VIN＝20V、IO＝1A
79 84

VIN＝15V、IO＝1A VIN＝20V、IO＝1A
60 60

VIN＝15V、IO＝1A VIN＝20V、IO＝1A
25 80 40 100

VIN＝8～28V、IO＝1A VIN＝10～30V、IO＝1A
10 30 10 40

VIN＝15V、IO＝0.5～1.5A VIN＝20V、IO＝0.5～1.5A
±0.5 ±0.5

3.1 3.1
VIN＝15V VIN＝20V
0.2 0.2

20 30 40 20 30 40
VSSL=0.2V
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SI-8000SDシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t ON/OFF

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

■参考データ■ブロック図

■標準接続回路図

4

35

GNDS.S

2VIN SWOUT

VOS

1

リセット ラッチ&ドライバ 

過熱保護 

発振器 

コンパ 
レータ 

エラー 
アンプ 

内部電源 過電流保護 

基準電圧 

VIN

C1

C3

D1

L1

C2

VIN

GNDS.S

GND

SI-8000SD

SWOUT

VOS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

ダイオード　D1
・D1には、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による逆電圧印加によりICを破壊する恐れがあります。
チョークコイル　L1
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達しない場合があります。
・過電流保護開始電流が3.5A程度のため、過負荷・負荷短絡時の磁気飽和によるチョークコイルの発熱に注意願います。
コンデンサー　C1, C2, C3
・C1, C2には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波低インピーダンス品をご使用ください。特にC2のインピーダンスが高
い場合、低温時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、C2にOSコン、タンタルコンデンサー等直流等価抵抗（ESR）が極端に
小さいコンデンサーを使用した場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。
・C3はソフトスタート用コンデンサーです。ソフトスタート機能を使用しない場合は5番端子をオープンとしてください。IC内部でプルアップ済みです。

◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。

C1：50V/1000μF
C2：50V/1000μF
C3：0.01μF
（ソフトスタート機能を使用時のみ）

L1：150μH
D1：SPB-G56S（サンケン製）

ガラスエポキシ基板上銅箔面積vs接合部－周囲温度間熱抵抗（代表値）

55 
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40 

35 

30 
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）
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ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°
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SPI-8000Aシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・面実装16Pinパッケージ
・出力電流3.0A
・高効率：91%（VIN=10V、Io=1A、Vo=5V時）
・高周波化（250kHz）により、チョークコイルの小
型化が可能（当社比）

・出力電圧可変タイプは基準電圧（Vref）が1Vと
低いため、出力電圧を1Vから設定可能（1V～
14V）

・広入力電圧範囲（8～50V）
・出力ON/OFF可能
・過電流保護、過熱保護回路内蔵

■用途
・各種オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次測出力電圧安定化

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
53
2.4
＋125

－40～＋125
18
50

記　号
VIN
PD＊1、2

Tj
Tstg
θj-c＊2

θj-a＊2

項　目
直流入力電圧
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－ケース間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

（Ta＝25℃）

項　目

入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

定格値
SPI-8010A

（8 or Vo＋3）＊1～50
1～14
0.02～3.0
－30～＋125
－30～＋125

＊1：入力電圧範囲の最小値は8VもしくはVo＋3Vのどちらか大きい値とする。

■推奨動作条件

＊1：但し、過熱保護により制限されます。

＊2：ガラスエポキシ基板700cm2（銅箔エリア30.8cm2）実装時。

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

mA

μA

V

μA

項　目

設定基準電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

基準電圧温度係数

過電流保護開始電流

静止時回路電流

オフ時回路電流

Lowレベル電圧
CE/SS端子

Low時流出電流

記　号

VREF
      条　件
Eff

      条　件
FOSC

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVREF/ΔTa

IS
      条　件
Iq

      条　件
Iq（off）

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件

（Ta＝25℃）

＊ 4番端子は、CE/SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができま
す。また、CE/SS端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。
CE/SS端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。CE/SS端子の電位切り替えは、
トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併
用した場合、ON/OFF用トランジスタにはC4のディスチャージ電流が流れるため、C4の容量が
大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、CE/SS端子はIC内部電源にプル
アップされていますので、外部からの電圧印加はできません。

SPI-8000A SPI-8000A

CE/SS4 CE/SS4 CE/SS

C4C4

4

VO. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO. ON/OFF  

SPI-8000A

規格値                                                                                                                                         
SPI-8010A（可変タイプ）

min. typ. max.
0.97 1.00 1.03

VIN＝12V、IO＝1A
86

VIN＝20V、IO＝1A、VO=5V
250

VIN＝12V、IO＝1A
20 40

VIN＝10～30V、IO＝1A
10 30

VIN＝12V、IO＝0.1～1.5A
±0.5

3.1
VIN＝12V
7

VIN＝12V、IO＝0A
400

VIN＝12V、VON/OFF＝0.3V
0.5
50

VSSL＝0V
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SPI-8000Aシリーズ

端子配列
1.AGND
2.N.C
3.DGND
4.CE/SS
5.Reg
6.N.C
7.SWOUT
8.N.C
9.N.C
10.N.C
11.VIN
12.BS
13.N.C
14.Comp
15.VREF
16.N.C
製品質量：約0.86g

■外形図 （単位：mm）

1 8

10.5±0.2

16 9

16 9

(11)

12.2±0.2

1.27±0.25 0.4+0.15/-0.05

0.25+0.15/-0.05

（ゲート残り寸法を含まず） 

1 8

S S0.10

2.
75
M
A
X

2.
5±
0.
2

2.
0+
0.
2/
-0
.0
8

10
.5
±
0.
3

(2
)

(4
.5
)

7.
5±
0.
2

1+0.1/-0.05

（フィン厚） 

■ブロック図

CE/SS

UVLO OCPP.REG

OSC PWM 
LOGIC

CE/SS

TSD

Reg

Comp

GND

1V

Boot REG

DRIVE

BS

SWOUT

VREF

VIN

+

-

+
-

Amp

SPI-8010A
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■Ta-PD特性

注1：効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、効率曲線より
求め、パーセント表示のまま代入する。

注2：Di熱設計は別途行う必要があります。

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（％）
VF：D1順方向電圧
SPB-G56S…0.4V（IO＝2A）

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0
–30 0 25 50 75 100 125

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)

θj-a：62.5°C/W(0.84cm2)

θj-a：47.6°C/W(8.64cm2)

θj-a：41.7°C/W(30.8cm2)

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■標準回路図

ダイオード　D1
・Diには、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による逆電圧印加によりICを破壊する恐れがあります。
チョークコイル　L1
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達しない場合があります。
・過電流保護開始電流が4.5A程度のため、過負荷･負荷短絡時の磁気飽和によるチョークコイルの発熱に注意願います。
コンデンサー　C1、C2
・C1、C2には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波低インピーダンス品をご使用ください。特にC2のインピーダンスが高い
場合、低温時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、C2にOSコン、タンタルコンデンサー等直流等価抵抗（ESR）が極端に小さい
コンデンサーを使用した場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。
抵抗　R2、R3
・R2、R3は出力電圧を設定する為の抵抗です。IREFが2mA程度となるよう設定してください。又、R2、R3の値を求める式は以下のようになります。

◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。

SPI-8010A

Reg

CE/SS

5 3

4

VIN SWOUT

VREF

VIN

GND

V0

GND

11

C5

Comp

14

12

C6

C3

D1

L1

R2

R3 IREF

AGND DGND

B.S

SPI-8010A

1
15

7

R1

C4

C1 C7
+

C2 C8
+

R2＝
（VOUT－VREF）

＝
（VOUT－1）

（Ω）、  R3＝
VREF

＝
1

≒500（Ω）
IREF 2×10－3 IREF 2×10－3

C1: 220μF/63V
C2: 470μF/25V
C3: 0.1μF
C4: 1000pF
C5: 0.1μF
C6: 0.047μF
C7: 0.1μF
C8: 0.1μF
R1: 47Ω
L1: 47μH
D1: SPB-G56S
（サンケン製）
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項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

静止時回路電流

SS端子 Low時流出電流

Hiレベル電圧

EN端子 Lowレベル電圧

Low時流出電流

エラーアンプ電圧ゲイン
エラーアンプトランスコンダクタンス
カレントセンスアンプインピーダンス
最大ONデューティ
最少ON時間

SI-8000Qシリーズ   面実装・電流モード制御降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・小型面実装（HSOP8）パッケージ
・電流モード制御方式採用
・出力電流　3.5A
・高効率：90%（TYP、Vo＝5V時）
・基準発振器（500kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵
・オンオフ機能内蔵（アクティブHi）
・オフ時低消費電流

■用途
・DVDレコーダ、FPD-TV
・オンボードローカル電源
・OA機器

単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧
許容損失*1

接合部温度*2

保存温度
熱抵抗（接合部ーケース間）
熱抵抗（接合部ー周囲間）

■絶対最大定格
条　件

ガラスエポキシ基板30×30mm（銅箔エリア25×25mm）実装時

ガラスエポキシ基板30×30mm（銅箔エリア25×25mm）実装時

■推奨動作条件

*1：入力電圧範囲の最小値は、4.75VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
Vo
Io
Tjop
Top

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8005Q
Vo+3*1 ～ 28
0.5 ～ 24
0 ～ 3.5

ー30 ～＋125
ー30 ～ ＋85

*1：但し、過熱保護により制限されます。
*2：但し、過熱保護検出温度は約140℃

定格値
30
1.35

ー30～＋150
ー40～＋150

40
74

　
記　号

VADJ
　　 条　件

ΔVADJ/ΔT
　　 条　件
η

条　件
fo

条　件
ΔVOLINE

条　件
ΔVOLOAD

条　件
IS

条　件
Iq

条　件
Iq(OFF)

条　件
ISSL

条　件
Vc/EN

条件
Vc/EL

条件
IC/EH

条　件
AEA
GEA
1/GCS
DMAX
DMIN

■電気的特性

単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

mA

μA

μA

V

V

μA

V/V
μA/V
V/A
%
nsec.

（Ta＝25℃、Vo＝5V設定時、R1＝4.2kΩ、R2＝0.8kΩ）

＊ ： 8番端子は、SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができま
す。SS端子はＩＣ内部電源にプルアップされていますので、外部からの電圧印加はできま
せん。

条　件

規格値
SI-8005Q

min. typ. max.
0.485 0.500 0.515

VIN＝12V, Io＝1A
0.05

VIN＝12V, Io＝1A, Ta＝-40～＋85℃
90

VIN＝12V, Io＝1A
450 500 550

VIN＝16V, Io＝1A
30 60

VIN＝8～28V, Io＝1A
30 60

VIN＝12V, Io＝0.1～3.5A
3.6 6.0

VIN＝12V
18

VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝open
20

VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝0V
5

VIN＝16V, VSSL＝0V
2.8

VIN＝12V
2.2

VIN＝12V
5

VEN＝0V
1000
800
0.35
92
100

SI-8008Q

SS8

C8

ソフトスタート 
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SI-8000Qシリーズ

■外形図 （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図

4.
40

1.
50

0.695 TYP

5.20

A

A部詳細図 

1.27

0.40

2.90

(0
.5

2)

(0
.2

7)

2.
20

2.
70

0.
30

0.30 (0.55)

0.4

0.
05

±0
.0

5
0.

15

0.
08

±0
.0

8

No.あり 
チェイス 

6.
20

端子配列
①BS
②IN
③SW
④GND
⑤FB
⑥COMP
⑦EN
⑧SS
※裏面ヒートスラグ部はGND電位

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

OSC

P.REG

VREF
0.5V

5v_ldo

ON
OFF

7
EN

6
COMP

4
GND

8
SS

1
BS

3
SW

5
FB

2
IN

UVLO

OVP
TSD

Amp
0.5V

5v_ldo

DrivePWM
LOGIC

Boot
REG

Current
Sense

OCP

Amp

GND

C1

C5

8

7

6
C3

D1
R2

GND

C2

IADJ

R1

L1 VO
C4

R3C6
OPEN

2
IN

EN

SS
COMP GND

4

FB

SI-8000Q

SW
BS
1

3

5

VIN

VFB

C1:10μF/50V
　(murata製:GRM55DB31H106KA87)
C2:22μF/16V
　(murata製:GRM32ER71A226KE20)
C3:560pF
　(murata製:GRM18タイプ)
C4:10nF
　(murata製: GRM18タイプ)
C5:10nF
　(murata製: GRM18タイプ)
L1:10μH
D1:SPB-G56S  (サンケン製)
SJPB-L4  (サンケン製)

R1:46kΩ (Vo=5V設定)
R2:5.1kΩ
R3:24kΩ
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SI-8000FDシリーズ 面実装・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・出力電流　3.5A
・高効率：83%（TYP、Vo=5V、VIN=15V、 Io=2A時）
・外付け部品は6点
・基準発振器（300kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFFF可能）
ー SI-8001FDE
・オンオフ機能を内蔵（アクティブLow）
ー SI-8001FDL
・オフ時低消費電流（200uAmax）
ー SI-8001FDL

■ラインアップ

■絶対最大定格

単　位

V
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
SI-8001FDE SI-8001FDL

43
－ VIN

3
+150

－40～＋150
3*1

33.3*1

記　号

VIN
Vc
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目

入力電圧
オンオフ制御電圧
許容損失*1

接合部温度*2

保存温度
熱抵抗（接合部ーケース間）
熱抵抗（接合部ー周囲間）

品名 SI-8001FDE SI-8001FDL
VO（V） 可変（0.8～24）
IO（A） 3.5
パッケージ TO263-5
機能 ソフトスタート オンオフ

条件

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時
ガラスエポキシ基板 40×40mm（銅箔エリア100%）実装時

＊1：但し、過熱保護により制限されます。
＊：この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。

動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

■用途
・DVDレコーダ、FPD-TV
・プリンタ等のOA機器
・オンボードローカル電源

項　目

入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

定格値
　SI-8001FDE SI-8001FDL

Vo+3*1～40
0.8～24
0～3.5

－30～＋100
－30～＋85

単　位

V
V
A
℃
℃

*1：入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

■推奨動作条件

■電気的特性

単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

V

μA

V
V

μA

mA

μA

項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

Lowレベル電圧
SS端子*1 Low時流出電流

ON/OFF制御電圧(出力ON)

オンオフ端子*2 ON/OFF制御電圧(出力OFF)

ON/OFF制御電流(出力ON)

静止時回路電流

記　号

VADJ
       条　件
ΔVADJ/ΔT
       条　件
η

       条　件
fO

       条　件
ΔVOLINE
       条　件
ΔVOLOAD
       条　件

IS
       条　件
VSSL
ISSL

       条　件
Vc, IH
Vc, IL
Ic, IH

       条　件
Iq

　条件
Iq(OFF)
       条　件

（Ta＝25℃、Vo＝5V設定時、R1＝4.2kΩ、R2＝0.8kΩ）

*1：５番端子は、SS 端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができます。
また、SS 端子を用い、出力をON/OFF することが可能です。SS端子電圧をVSSL以下にするこ
とで出力は停止します。SS 端子の電位切り替えは、トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行
うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFF を併用した場合、ON/OFF用トランジスタにはＣ
３のディスチャージ電流が流れるため、Ｃ３の容量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってく
ださい。また、SS 端子はＩＣ内部電源にプルアップ（3.7V typ）されていますので、外部からの電
圧印加はできません。未使用の場合は、オープンとしてください。

*2：出力制御端子Vcは、OPENで出力はONします。各入力レベルはLS-TTL相当です。従って、LS-
TTLによる直接ドライブも可能です。

規格値                                                                                                                                         
SI-8001FDE SI-8001FDL

min. typ. max. min. typ. max.
0.784 0.800 0.816 0.784 0.800 0.816

VIN＝15V, Io＝0.2A VIN＝15V, Io＝0.2A
±0.1 ±0.1

VIN＝15V, Io＝0.2A, Tc＝0～100℃ VIN＝15V, Io＝0.2A, Tc＝0～100℃
83 83

VIN＝15V, Io＝2A VIN＝15V, Io＝2A
270 300 330 270 300 330

VIN＝15V, Io＝2A VIN＝15V, Io＝2A
80 80

VIN＝10～30V, Io＝2A VIN＝10～30V, Io＝2A
50 50

VIN＝15V, Io＝0.2～3.5A VIN＝15V, Io＝0.2～3.5A
3.6 3.6

VIN＝15V VIN＝15V
0.5 － － －

6 30 － － －
VIN＝15V, VSS＝0V － － －

－ － － 0.8
－ － － 2.0
－ － － 6 100

－ Vc＝2V
6 6

VIN＝15V, Io＝0A VIN＝15V, Io＝0A
200 600 30 200

VIN＝15V, Vss＝0V VIN＝15V, Vc＝2V

SI-8001FDE SI-8001FDE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO.ON/OFF  

SI-8001FDE
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■外形図 （単位：mm）

端子配列
q IN
w SW
e GND（製品裏面と共通）
r VADJ
t SSまたはVc

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

■ブロック図
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リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 
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–

コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 
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基準電圧 

 

 

+ 
–

 

■標準接続回路図

C1 ：470μF
C2 ：680μF
C3 ：0.1μF（ソフトスタート機能使用時のみ）
L1 ：47μH
Di ：SPB-G56S（サンケン製）

IN

C1

C3

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8000FDE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

C1 ：470μF
C2 ：680μF
L1 ：47μH
Di ：SPB-G56S（サンケン製）

IN

C1

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDVc

GND

SI-8001FDL

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

SI-8000FDシリーズ
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ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3
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3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15
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–0.05
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(4.4)
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項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

Lowレベル電圧
SS端子 Low時流出電流

静止時回路電流

SI-8000HDシリーズ   面実装・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・面実装（TO263-5）パッケージ
・出力電流　5.5A
・高効率：83%（TYP、Vo＝5V時）
・外付け部品は5点（SI-8008HD）
・基準発振器（150kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）
・オフ時低消費電流

■用途
・DVDレコーダ、FPD-TV
・オンボードローカル電源
・OA機器

■絶対最大定格

■推奨動作条件

＊1：入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

項　目

入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8008HD
Vo＋3*1～40
0.8～24
0～5.5

－30～＋100
－30～＋85

　
記　号

VADJ
　　 条　件

（ΔVADJ/ΔT）
　　 条　件
η

条　件
fo

条　件
ΔVOLINE

条　件
ΔVOLOAD

条　件
IS

条　件
VSSL
ISSL

条　件
Iq

条　件
Iq（OFF）

条　件

■電気的特性

単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

V

 μA

mA

μA

（Ta＝25℃、Vo＝5V設定時、R1＝4.2kΩ、R2＝0.8kΩ）

＊ ： 5番端子は、SS 端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができます。

また、SS 端子を用い、出力をON/OFF することが可能です。

SS端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。SS端子の電位切り替えは、トラン

ジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併用し

た場合、ON/OFF 用トランジスタにはＣ３のディスチャージ電流が流れるため、Ｃ３の容量が大

きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、SS 端子はＩＣ内部電源にプルアップ

（3.7Vty）されていますので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープンと

してください。

*1：但し、過熱保護により制限されます。
*2：この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。
　　動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43
3

＋150
－40～＋150

3
33.3

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧
許容損失*1

接合部温度*2

保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

条　件

ガラスエポキシ基板40×40mm(銅箔エリア100%)実装時

ガラスエポキシ基板40×40mm(銅箔エリア100%)実装時
ガラスエポキシ基板40×40mm(銅箔エリア100%)実装時

条　件

VIN≧Vo+3V

規格値
SI-8008HD

min. typ. max.
0.784 0.800 0.816

VIN＝15V, Io＝1A
±0.1

VIN＝15V, Io＝1A, Tc＝0～100℃
83

VIN＝15V, Io＝3A
150

VIN＝15V, Io＝3A
60 80

VIN＝10～30V, Io＝3A
20 50

VIN＝15V, Io＝0.2～5.5A
5.6 6.5 7.5

VIN＝15V
0.5

10 30
VSSL＝0V
6

VIN＝15V, Io＝0A
200 400

VIN＝15V, VSS＝0V

SI-8008HD SI-8008HD

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO.ON/OFF  

SI-8008HD
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■ブロック図

■標準接続回路図 ■参考データ

C1 ：1500μF
C2 ：1000μF
C3 ：1μF（ソフトスタート機能使用時のみ）
C4 ：4.7μF（GMR32ER71H475KA88L（村田製作所製）推奨）
L1 ：100μH
Di ：FMB-G16L（サンケン製）
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C1 C4
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Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8008HD

SW

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q IN
w SWOUT
e GND
r ADJ
t SS

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g
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PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 
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–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

 

 

–
+ 
+ 
  

SI-8008HD

基準電圧 

SI-8000HDシリーズは、パッケージの許容損失が３Wの為、
入力電圧と出力電流の関係によっては、使用できない範囲が
あります。
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ケース温度測定点 

(15°)

(0.5)

2-R0.3

10.0±0.02

3-R0.3

(2×R0.45)

(R0.3)

(R0.3)0.88±0.10

1.5 Dp:±0.2φ

(1.7±0.25)

1 2 3 4 5

(1.7±0.25) (1.7±0.25)(1.7±0.25)
0.8±0.1 0.8±0.1

4.5±0.2

1.3

0.10±0.15

2.4±0.2

+0.10
–0.05

10.0±0.2

(4.4)

(8.0)

(3°) (3°)

(3°)

(3°)
(3°)

0~6°
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SI-8000Eシリーズ フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・高効率（80％）
・外付け部品はわずか4点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（60kHZ）を内蔵
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

■ラインアップ
品名 SI-8050E
VO（V） 5.0
IO（A） 0.6

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
IS1

      条　件

（Ta＝25℃）

■絶対最大定格
単　位
V
W
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43

14（無限大放熱板使用時）
1.5（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

7.0
66.7

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧

許容損失

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲空気間）

■推奨動作条件

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
IO
Tjop
Top

単　位

V
A
℃
℃

規格値
SI-8050E
7～40
0～0.6

－30～＋125
－30～＋125

規格値                                                                                                                                         
SI-8050E

min. typ. max.
4.80 5.00 5.20

VIN＝20V、IO＝0.3A
80

VIN＝20V、IO＝0.3A
60

VIN＝20V、IO＝0.3A
80 100

VIN＝10～30V、IO＝0.3A
30 40

VIN＝24V、IO＝0.1～0.4A
±0.5

0.61
VIN＝10V
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SI-8000Eシリーズ

フォーミング番号No.1101

■外形図

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ

（単位：mm）

端子配列
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t N.C

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

■ブロック図 ■標準接続回路図

■Ta-PD特性

効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、効率曲線より
求めパーセント表示のまま代入する。

VO : 出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率
VF：D1順方向電圧
0.4V（AK06）

D1熱設計は別途行う必要があります。

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

SWOUT

VOS

VIN

3

GND

5

N.C

4

21

OSC

Reg.

OCP

Comp.

Reset

Drive

TSD

Amp.

VREF

VIN

C1

D1

L1

5V : 200µH

100µF

VIN VO

AK06
（サンケン製） 

GND NC

GND GND

SI-8000E

SWOUT

VOS

1 2

3

+

C2
330µF

+

5

4

 

15

10

5

0
–30 0 25 50

動作周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

75 100 125

200×200×2m
m

 (2.3°C/W
)

100×100×2mm (5.2°C/W)

75×75×2mm (7.6°C/W)

無限大放熱板 
シリコーングリース使用 
放熱板：アルミ材 

放熱板なし 



60 IC

SI-8000JFシリーズ フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■ラインアップ
品名 SI-8015JF SI-8033JF SI-8050JF SI-8120JF
VO（V）＊ 1.59 3.3 5.0 12.0
IO（A） 1.5

■絶対最大定格
単　位
V
W
W
℃
℃
℃/W

定格値
43

16.6（無限大放熱板使用時）
1.5（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

6.0

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c

項　目
入力電圧

許容損失

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部─ケース間）

■推奨動作条件

項　目

入力電圧範囲

出力電流範囲
動作時接合部温度範囲

記　号

VIN1
VIN2
IO
Tjop

単　位

V
V
A
℃

規格値
SI-8015JF＊ SI-8033JF SI-8050JF SI-8120JF
VO＋2～40 5.3～40 7～40 14～40
VO＋3～40 6.3～40 8～40 15～40

0～1.5
－30～＋125

■特長
  ・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流1.5A
・高効率（67～88％）
・外付け部品は4点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・高周波化（125kHZ）により、チョークコイルの小
型化が可能（当社比）

・フの字過電流、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF可能（OFF時消費電流 200μA max）
・ON/OFF端子による、ソフトスタート可能

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

＊SI-8015JFはVREF（V）

＊SI-8015JFは出力電圧可変タイプです。出力電圧可変範囲は2.5～24Vとなります。

■電気的特性 （Ta＝25℃）

＊5：5番端子は、ON/OFF端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができ
ます。また、ON/OFF端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。
ON/OFF端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。ON/OFF端子の電位切り替え
は、トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFF
を併用した場合、ON/OFF用トランジスタにはC3のディスチャージ電流が流れるため、C3の容
量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、ON/OFF端子はIC内部電源
にプルアップされていますので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープ
ンとしてください。

SI-8000JF SI-8000JF

ON/OFF5 ON/OFF5 ON/OFF

C3C3

5

VOUT. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VOUT. ON/OFF  

SI-8000JF

＊1：SI-8015JFは設定基準電圧 ＊3：SI-8015JFは基準電圧温度係数
＊2：SI-8015JFはVREF ＊4：SI-8015JFはΔVREF/ΔTa

条件

IO＝0～1A
IO＝0～1.5A
VIN≧VO＋3V

単　位 

V

％ 

kHZ

mV

mV

mV/℃ 

A

V

μ A

mA

μ A

項　 目 

設定出 力 電圧 ＊ 1

効率 

動作周波数 

ラ イ ン レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

ロ ー ド レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

出 力 電圧温度 係数 ＊ 3

過電流保護開始電流 

オ ン オ フ ＊ 5
Lowレ ベ ル電圧 

端子 Low時流出電流 

静止時回路電流 

記　号 

VO＊ 2

      条件 
η 

      条件 
f

      条件 
Δ VOLINE
      条件 
Δ VOLOAD
      条件 
Δ VO/Δ Ta＊ 4

IS1
      条件 
VSSL
ISSL

      条件 
Iq

      条件 
Iq（ off） 
      条件 

規格値                                                                                                                                 
SI-8015JF SI-8033JF SI-8050JF SI-8120JF

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
1.558 1.59 1.622 3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10 11.76 12.00 12.24

VIN＝ 12V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 15V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 20V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 24V、  IO＝ 0.5A
67 77 82 88

VIN＝ 12V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 15V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 20V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 24V、  IO＝ 0.5A
125 125 125 125

VIN＝ 12V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 15V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 20V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 24V、  IO＝ 0.5A
25 80 25 80 40 100 60 130

VIN＝ 8～ 30V、  IO＝ 0.5A VIN＝ 8～ 30V、  IO＝ 1.0A VIN＝ 10～ 30V、  IO＝ 1.0A VIN＝ 18～ 30V、  IO＝ 1.0A
10 30 10 30 10 40 10 40

VIN＝ 12V、  IO＝ 0.2～ 0.8A VIN＝ 15V、  IO＝ 0.5～ 1.5A VIN＝ 20V、  IO＝ 0.5～ 1.5A VIN＝ 24V、  IO＝ 0.5～ 1.5A
± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 1.0

1.6 1.6 1.6 1.6
VIN＝ 12V VIN＝ 15V VIN＝ 20V VIN＝ 24V

0.5 0.5 0.5 0.5
100 100 100 100

VSSL＝ 0V VSSL＝ 0V VSSL＝ 0V VSSL＝ 0V
7 7 7 7

VIN＝ 12V、  IO＝ 0A VIN＝ 15V、  IO＝ 0A VIN＝ 20V、  IO＝ 0A VIN＝ 24V、 O＝ 0A
200 200 200

VIN＝ 12V、 Ｖ ON/OFF＝ 0.3V VIN＝ 15V、 Ｖ ON/OFF＝ 0.3V VIN＝ 20V、 Ｖ ON/OFF＝ 0.3V VIN＝ 24V、 Ｖ ON/OFF＝ 0.3V
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SI-8000JFシリーズ

■外形図

フォーミング番号No.1101

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
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)

(8
.0

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ

（単位：mm）

端子配列
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t ON/OFF

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

■ブロック図

■標準接続回路図

4

3

GND

2VIN

ON/OFF

SW OUT1

5

PReg. 過電流保護 

8033JF, 8050JF, 8120JF

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

+ 
–

C1 ：50V/220μF
C2 ：25V/470μF
C3 ：10V/0.47μF（ソフトスタート機能を使用時のみ）
L1 ：100μH
Di ：RK16（サンケン製）

4

3

GND

2VIN

VREF

ON/OFF

SW OUT1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

+ 
–

SI-8015JF

C1 ：220μF/50V
C2 ：470μF/25V
C3 ：10V/0.47μF（ソフトスタート機能を使用時のみ）
C4 ：6800pF
L1 ：100μH
Di ：RK16（サンケン製）

VIN

220µF
Di

REF

L1

470µF

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8015JF

SW

VREF

IREFは2mA程度流して下さい。 

R1

R2

C4

C3

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

SI-8015JF

VIN

C1

C3

Di

L1

C2

VIN

GNDON/OFF

GND

SI-8000JF

SW

VS

1 2

4

35

+ +

VOUT

GND

8033JF, 8050JF, 8120JF

VOUT =
 VREF ×（R1＋R2）
       R2
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SI-8000TFEシリーズ   フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■ラインアップ
品名 SI-8008TFE SI-8050TFE
VO（V） 可変（0.8～24） 5
IO（A） 1.5

■絶対最大定格
単　位
V

W

℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43

17.8(無限大放熱板使用時)
14.2(無限大放熱板使用時)
2.15(放熱板なし、自立使用時)
1.72(放熱板なし、自立使用時)

－30～＋150
－40～＋150

7
58

記　号
VIN
PD1-1
PD1-2
PD2-1
PD2-2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧

許容損失

接合部温度*

保存温度
熱抵抗(接合部－ケース間)
熱抵抗(接合部－周囲間)

■推奨動作条件

■特長
・小型(TO220相当)フルモールドパッケージ
・出力電流1.5A
・高効率：81%typ(Vo=5V時)
・外付け部品は4点
・基準発振器(300kHz)を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・出力ON/OFF可能(OFF時消費電流：typ
200μA)

・ON/OFF端子による、ソフトスタート可能

■用途
・オンボードローカル電源
・AV機器
・OA機器

＊入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

■電気的特性

＊ ： 5番端子は、SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせる
ことができます。また、SS 端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。SS
端子電圧をVSSL 以下にすることで出力は停止します。SS 端子の電位切り替えは、
トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスター
トと、ON/OFFを併用した場合、ON/OFF 用トランジスタにはC3のディスチャージ
電流が流れるため、C3の容量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってくださ
い。また、SS 端子はIC内部電源にプルアップされていますので、外部からの電圧印
加はできません。未使用の場合は、オープンとしてください。

SI-8000TFE SI-8000TFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO.ON/OFF  

SI-8000TFE

条　件

但し過熱保護により制限、Tjmax=150℃
Tjmax=125℃

但し過熱保護により制限、Tjmax=150℃
Tjmax=125℃

＊この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。
動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8008TFE SI-8050TFE
Vo＋3*1～40 8～40
0.8 ～ 24 5.0

0～1.5
－20～＋125
－20～＋125

項　　目　 記　号 単　位 
規格値 

SI-8008TFE
規格値 

SI-8050TFE
min. 
 

0.784

1.6 1.6

typ. 
 

0.800 
VIN＝15V, Io＝0.1A

max. 
 

0.816

80 
 
40

min. 
4.90

typ. 
5.00 
 

VIN＝15V, Io＝0.1A 
±0.5 
 

VIN＝15V, Io＝0.1A, Tc＝0～100℃ 
81 

VIN＝15V, Io＝0.5A 
 

max. 
5.10

設定出力電圧  
(設定基準電圧)

静止時回路電流 

Vo  
(VADJ) 

ΔVOLOAD

 

条件 

±0.1 
VIN＝15V, Io＝0.1A, Tc＝0～100℃ 

81 
VIN＝15V, Io＝0.5A

出力電圧温度係数  
(基準電圧温度係数) 

効率  
  
動作周波数  
  
ラインレギュレーション  
  
ロードレギュレーション  
  
過電流保護開始電流 
 

オンオフ端子   

ΔVo/ΔT  
(ΔVREF/ΔT) 

η 
条件 

10 
VSSL＝0V

10 
VSSL＝0V

0.5 
40

0.5 
40

10 
VIN＝15V, Io＝0.2～1.5A

10 
VIN＝15V, Io＝0.2～1.5A

条件 

条件 
300 

VIN＝15V, Io＝0.5A
300 

VIN＝15V, Io＝0.5A
fo

条件 
60 

VIN＝10～30V, Io＝0.5A 
60 

VIN＝10～30V, Io＝0.5A 
80 
 
40

ΔVOLINE
条件 

条件 

6 
VIN＝15V, Io＝0A

6 
VIN＝15V, Io＝0A

 
VIN＝15V

 
VIN＝15V

Iq
条件 

200 
VIN＝15V, VSS＝0V

200 
VIN＝15V, VSS＝0V

400 400Iq（OFF） 
条件 

（ Ta＝ 25℃ ） 

Lowレベル電圧 

Low時流出電流 

VSSL
ISSL

条件 
IS

V 
 
 

mV/℃ 
 

% 
 
kHz 
 
mV 
 
mV 
 
A 

V 

μA 
 
mA 
 
μA 
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SI-8000TFEシリーズ

■外形図 （単位：mm）

■ブロック図 ■標準接続回路図

C1 ：220μF
C2 ：470μF
C3 ：1μF（ソフトスタート機能使用時のみ）
L1 ：47μH
Di ：RK16（サンケン製）

4

3

GND

2VIN

SS

SW

ADJ

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–

コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

 

SI-8008TFE

–
+
+

IN

C1

220μF

C3

Di

47μH

R1

R2
C2

L1

470μF

VIN

GNDSS

GND

SI-8000TFE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

端子配列
q VIN
w SW
e GND
r ADJ
t SS

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

4.
6±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ
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SI-8000GLシリーズ 小型・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
53
1

＋125
－40～＋125

28
100

記　号
VIN
PD＊1

Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
許容損失
接合部温度
保存温度
接合部－ケース間熱抵抗
接合部－周囲空気間熱抵抗

項　目

入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

規格値
SI-8010GL

（8 or Vo＋3）＊1～50＊2

1～14
0.02～1.5
－30～＋125
－30～＋125

＊1：入力電圧範囲の最小値は8VもしくはVo＋3Vのどちらか大きい値とする。

■推奨動作条件

＊1：但し、過熱保護により制限されます。

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

mA

μA

V

μA

項　目

基準電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

基準電圧温度係数

過電流保護開始電流

静止時回路電流

オフ時回路電流

Lowレベル電圧
CE/SS端子 Low時流出電流

記　号

VREF
      条　件
Eff

      条　件
FOSC

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVREF/ΔTa

IS
      条　件
Iq

      条　件
Iq（off）

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件

（Ta＝25℃）

＊ 2番端子は、CE/SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができま
す。また、CE/SS端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。
CE/SS端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。CE/SS端子の電位切り替えは、
トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併
用した場合、ON/OFF用トランジスタにはC4のディスチャージ電流が流れるため、C4の容量が
大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、CE/SS端子はIC内部電源にプル
アップされていますので、外部からの電圧印加はできません。

■特長
  ・DIP8Pinパッケージ
・出力電流1.5A
・高効率：86%（VIN=20V、Io=1A、Vo=5V時）
・高周波化（250kHz）により、チョークコイルの小
型化が可能（当社比）

・出力電圧可変タイプは基準電圧（Vref）が1Vと
低いため、出力電圧を1Vから設定可能（1V～
14V）

・広入力電圧範囲（8～50V）
・出力ON/OFF可能
・過電流保護、過熱保護回路内蔵

■用途
・各種オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次測出力電圧安定化

SI-8000GL SI-8000GL

CE/SS2 CE/SS2 CE/SS

C4C4

2

VO. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO. ON/OFF  

SI-8000GL

規格値                                                                                                                                         
SI-8010GL（可変タイプ）

min. typ. max.
0.97 1.00 1.03

VIN＝12V、IO＝1A
86

VIN＝20V、IO＝1A、VO=5V
250

VIN＝12V、IO＝1A
20 40

VIN＝10～30V、IO＝1A
10 30

VIN＝12V、IO＝0.1～1.5A
±0.5

1.6
VIN＝12V
7

VIN＝12V、IO＝0A
400

VIN＝12V、VON/OFF＝0.3V
0.5
50

VSSL＝0V

単　位

V
V
A
℃
℃
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SI-8000GLシリーズ

■外形図 （単位：mm）

 
7

 
8

21

 
5

4

 
6

3

9.4±0.3

0.5±0.1

0°～15° 

6.
5±
0.
2

3.
4±
0.
1

3.
3±
0.
2

4.
2±
0.
3

7.
5±
0.
5

1.0+0.3 -0.05

1.5+0.3 -0.05

0.25+0.1 -0.05

2.54

7.6

0.25 M

0.89 TYP

端子配列
1. GND
2. CE/SS
3. Reg
4. SWOUT
5. VIN
6. B.S
7. Comp
8. VREF

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.49g

■ブロック図

SI-8010GL

CE/SS

UVLO OCPP.REG

OSC PWM 
LOGIC

CE/SS

TSD

Reg

Comp

GND

1V

Boot REG

DRIVE

BS

SWOUT

VREF

VIN

+

-

+
-

Amp

■Ta-PD特性

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
–25 0 25 50 75 100 125

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)

θj-a：100°C/W

注1：効率は、入力電圧、出力電流によって変化
する為、効率曲線より求め、パーセント表示
のまま代入する。

注2：Di熱設計は別途行う必要があります。

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（％）
VF：D1順方向電圧

RK16…0.4V（IO＝1A）

■標準回路図

C1: 220μF/63V
C2: 470μF/25V
C3: 0.1μF
C4: 1000pF
C5: 0.1μF
C6: 0.047μF
C7: 0.1μF

SI-8010GL

ダイオード　D1
・Diには、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による逆電
圧印加によりICを破壊する恐れがあります。
チョークコイル　L1
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達しない
場合があります。
・過電流保護開始電流が2.5A程度のため、過負荷･負荷短絡時の磁気飽和に
よるチョークコイルの発熱に注意願います。
コンデンサー　C1、C2
・C1、C2には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波低

Reg

CE/SS

3

2

VIN SWOUT

VREF

VIN

GND

V0

GND

5

C5

Comp

7

6

C6

C3

D1

L1

R2

R3 IREF

GND

B.S

SI-8010GL

1
8

4

R1

C4

C1 C7
+

C2 C8
+

C8: 0.1μF
R1: 47Ω
L1: 47μH
D1: RK16
（サンケン製）

インピーダンス品をご使用ください。特にC2のインピーダンスが高い場合、低温
時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、C2にOSコン、タンタ
ルコンデンサー等直流等価抵抗（ESR）が極端に小さいコンデンサーを使用し
た場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。
抵抗　R2、R3
・R2、R3は出力電圧を設定する為の抵抗です。IREFが2mA程度となるよう設定し
てください。又、R2、R3の値を求める式は以下のようになります。

◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。

R2＝
（VOUT－VREF）

＝
（VOUT－1）

（Ω）、  R3＝
VREF

＝
1

≒500（Ω）
IREF 2×10－3 IREF 2×10－3
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SI-8000Sシリーズ フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■ラインアップ
品名 SI-8033S SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S
VO（V） 3.3 5.0 9.0 12.0 15.0
IO（A） 3.0

■絶対最大定格
単　位
V
W
W
℃
℃
V
℃/W

定格値
43＊

18（無限大放熱板使用時）
1.5（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

－1
5.5

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg
VSW
θj-c

項　目
直流入力電圧

許容損失

接合部温度
保存温度
SW端子印加逆電圧
熱抵抗（接合部－ケース間）

■推奨動作条件

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲

記　号

VIN
IO
Tjop

単　位

V
A
℃

規格値
SI-8033S SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S
5.5～28 7～40 12～40 15～40 18～40

0～3.0
－30～＋125

■特長
  ・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流3.0A
・高効率（79～91％）
・外付け部品は4点
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（60kHZ）を内蔵
・過電流、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源など

■電気的特性 （Ta＝25℃）

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

記　号

VO

      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
IS1

      条　件

規格値                                                                                                                                       
SI-8033S SI-8050S SI-8090S SI-8120S SI-8150S

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
3.17 3.30 3.43 4.80 5.00 5.20 8.55 9.00 9.45 11.50 12.00 12.50 14.25 15.00 15.75
3.234 3.30 3.366 4.90 5.00 5.10
VIN＝15V、 IO＝1.0A VIN＝20V、 IO＝1.0A VIN＝21V、 IO＝1.0A VIN＝24V、 IO＝1.0A VIN＝25V、 IO＝1.0A

79 84 88 90 91
VIN＝15V、 IO＝1.0A VIN＝20V、 IO＝1.0A VIN＝21V、 IO＝1.0A VIN＝24V、 IO＝1.0A VIN＝25V、 IO＝1.0A

60 60 60 60 60
VIN＝15V、 IO＝1.0A VIN＝20V、 IO＝1.0A VIN＝21V、 IO＝1.0A VIN＝24V、 IO＝1.0A VIN＝25V、 IO＝1.0A

25 80 40 100 50 120 60 130 60 130
VIN＝8～28V、 IO＝1.0A VIN＝10～30V、 IO＝1.0A VIN＝15～30V、 IO＝1.0A VIN＝18～30V、 IO＝1.0A VIN＝21～30V、 IO＝1.0A

10 30 10 40 10 40 10 40 10 40
VIN＝15V、 IO＝0.5～1.5A VIN＝20V、 IO＝0.5～1.5A VIN＝21V、 IO＝0.5～1.5A VIN＝24V、 IO＝0.5～1.5A VIN＝25V、 IO＝0.5～1.5A

±0.5 ±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

VIN＝15V VIN＝20V VIN＝21V VIN＝24V VIN＝25V

＊1：マークの右側に「S」を捺印する場合があります。（SI-8090S, SI-8120S, SI-8150Sは除く）

＊SI-8033Sは35V

SI-8000S ＊1

SI-8000SS
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SI-8000Sシリーズ

■外形図

フォーミング番号No.1101

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(8
.0

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ

（単位：mm）

端子配列
q VIN
w SWOUT
e GND
r VOS
t S.S

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

■ブロック図

■標準接続回路図

2

Reg. OCP

OSC Reset

Amp.

TSD

VREF

Comp.

Drive

1

4 VOS

VIN SWOUT

GNDS.S.5 3

VIN

C1

D1

L1
VIN VO

GNDS.S

GND GND

SI-8000S

SWOUT

VOS

1 2

3

+
C2

+

5

4

C1,2：1000μF
L1 ：150μH
D1 ：RK46（サンケン製）

■Ta-PD特性

効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、効率曲線より
求めパーセント表示のまま代入する。

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率
VF：D1順方向電圧
0.5V（RK46）

D1熱設計は別途行う必要があります。

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

15

20

10

5

0
–25 0 25 50

動作周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

75 125100

シリコーングリース使用 
放熱板：アルミ材 

無限大放熱板 

放熱板なし 

200×200×2mm
(2.3°C/W)

100×100×2mm 
(5.2°C/W)

75×75×2mm 
(7.6°C/W)
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単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

mA

μA

μA

V

V

μA

V/V
μA/V
V/A
%
nsec.

SI-8100QLシリーズ   電流モード制御降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・DIP8パッケージ
・電流モード制御方式採用
・出力電流　3．5A
・高効率：90％（TYP、Vo＝5V時）
・基準発振器（350kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵
・オンオフ機能内蔵（アクティブHi）
・オフ時低消費電流

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
30
1.56

ー30～＋150
ー40～＋150

25
64

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧
許容損失*1

接合部温度*2

保存温度
熱抵抗(接合部ーケース間)
熱抵抗(接合部ー周囲間)

条　件

ガラスエポキシ基板70×60mm（銅箔エリア1310mm2）実装時

ガラスエポキシ基板70×60mm（銅箔エリア1310mm2）実装時

■用途
・DVDレコーダ、FPD-TV
・オンボードローカル電源
・OA機器

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8105QL
Vo+3*1～28
0.5～24
0～3.5

ー30～＋125
ー30～＋85

記　号

VIN
Vo
Io
Tjop
Top

項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

■推奨動作条件

■電気的特性

項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

静止時回路電流

SS端子 Low時流出電流

Hiレベル電圧

EN端子 Lowレベル電圧

Low時流出電流

エラーアンプ電圧ゲイン
エラーアンプトランスコンダクタンス
カレントセンスアンプインピーダンス
最大ONデューティ
最少ON時間

記　号

VADJ
条件

(ΔVADJ/ΔT)
条　件

η
条　件

fo
条　件

ΔVoLINE
条　件

ΔVoLOAD
条　件

Is
条　件

Iq
条　件

Iq(OFF)
条　件

ISSL
条　件

VC/EH
条　件

VC/EL
条　件

IC/EH
条　件

AEA
GEA
1/GCS
DMAX
DMIN

*1：但し、過熱保護により制限されます。
*2：但し、過熱保護検出温度は約140℃

条　件

規格値
SI-8105QL

min. typ. max.
0.485 0.500 0.515

VIN＝12V, Io＝1A
0.05

VIN＝12V, Io＝1A, Ta＝ー40～＋85℃
90

VIN＝12V, Io＝1A
315 350 385

VIN＝16V, Io＝1A
30 60

VIN＝8～28V, Io＝1A
30 60

VIN＝12V, Io＝0.1～3.5A
3.6 6.0

VIN＝12V
18

VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝open
20

VIN＝12V, Io＝0A, VEN＝0V
5

VIN＝12V, VSSL＝0V
2.8

VIN＝12V
2.2

VIN＝12V
5

VEN＝0V
1000
800
0.35
92
100

＊ ：8番端子は、SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができま
す。SS端子はＩＣ内部電源にプルアップされていますので、外部からの電圧印加はできませ
ん。

SI-8100QL

SS8

C5

ソフトスタート 

（Ta＝25℃、Vo＝5V設定時）

*1：入力電圧範囲の最小値は、4.75VもしくはVo＋3Vのどちらか大きい値とする。



69IC

SI-8100QLシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
①BS
②IN
③SW
④GND
⑤FB
⑥COMP
⑦EN
⑧SS

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.49g

 
7

 
8

21

 
5

4

 
6

3

9.4±0.3

0.5±0.1

0°～15° 

6.
5±
0.
2

3.
4±
0.
1

3.
3±
0.
2

4.
2±
0.
3

7.
5±
0.
5

1.0+0.3 -0.05

1.5+0.3 -0.05

0.25+0.1 -0.05

2.54

7.6

0.25 M

0.89 TYP

■ブロック図

■標準接続回路図

OSC

P.REG

VREF
0.5V

5v_ldo

ON
OFF

7
EN

6
COMP

4
GND

8
SS

1
BS

3
SW

5
FB

2
IN

UVLO

OVP
TSD

Amp
0.5V

5v_ldo

DrivePWM
LOGIC

Boot
REG

Current
Sense

OCP

Amp

GND

C1

C5

8

7

6
C3

D1
R2

GND

C2

IADJ

R1

L1 VO
C4

R3C6
OPEN

2
IN

EN

SS
COMP

SI-8105QL

GND
FB

SW
BS
1

3

5

VIN

VFB

C1:10μF/50V
　(murata製:GRM55DB31H106KA87)
C2:22μF/16V
　(murata製:GRM32ER71A226KE20)
C3:560pF
　(murata製:GRM18ﾀｲﾌﾟ)
C4:10nF
　(murata製: GRM18ﾀｲﾌﾟ)
C5:10nF
　(murata製: GRM18ﾀｲﾌﾟ)
L1:10μH
D1:SPB-G56S  (サンケン製)
　  SJPB-L4  (サンケン製)
R1:46kΩ (Vo=5V設定)
R2:5.1kΩ
R3:24kΩ
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項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

Lowレベル電圧
SS端子

Low時流出電流

静止時回路電流

SI-8000FFEシリーズ   フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・出力電流　3.5A
・高効率：83%
（TYP、Vo＝5V、VIN＝15V、Io＝2A時）
・外付け部品は6点
・基準発振器（300kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）

■ラインアップ
製品名

Vo（V）
Io（A）
パッケージ
機能

SI-8001FFE
可変(0.8～24)

3.5
TO220F-5
ソフトスタート

■用途
・DVDレコーダ、FPD-TV
・プリンタ等のOA機器
・オンボードローカル電源

単　位

V

W

W

℃
℃
℃/W
℃/W

記号

VIN
PD1-1
PD1-2
PD2-1
PD2-2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目

入力電圧

許容損失（無限大放熱時）

許容損失（放熱板未使用時）

接合部温度*1

保存温度
熱抵抗（接合部ーケース間）
熱抵抗（接合部ー周囲間）

■絶対最大定格

条　件
　

但し過熱保護により制限、Tj=150℃
Tj=125℃

但し過熱保護により制限、Tjmax=150℃
Tj=125℃

■推奨動作条件

＊入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

項　目

入力電圧範囲
出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8001FFE
Vo＋3*1～40
0.8～24
0～3.5

－30～＋125
－30～＋85

*：この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。
     動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

定格値
SI-8001FFE

43
22.7
18.2
2.15
1.72
+150

－40～＋150
5.5
58

　
記　号

VADJ
　　 条　件

ΔVADJ/ΔT
　　 条　件
η

条　件
fo

条　件
ΔVOLINE

条　件
ΔVOLOAD

条　件
IS

条　件
VSSL
ISSL

条　件
Iq

条　件
Iq（OFF）

条　件

■電気的特性

単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

V

μA

mA

μA

（Ta＝25℃、Vo＝5V設定時、R1＝4.2kΩ、R2＝0.8kΩ）
規格値

SI-8001FFE
min. typ. max.
0.784 0.800 0.816

VIN=15V, Io=0.2A
±0.1

VIN=15V, Io=0.2A, Tc=0～100℃
83

VIN=15V, Io=2A
270 300 330

VIN=15V, Io=2A
55 80

VIN=10～30V, Io=2A
15 50

VIN=15V, Io=0.2～3.5A
3.6

VIN=15V
0.5

6 30
VIN=15V, VSS=0V

6
VIN=15V, Io=0A

200 600
VIN=15V, Vss=0V

＊ ： 5番端子は、SS 端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができます。

また、SS 端子を用い、出力をON/OFF することが可能です。

SS端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。SS 端子の電位切り替えは、トラン

ジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFF を併用

した場合、ON/OFF 用トランジスタにはＣ３のディスチャージ電流が流れるため、Ｃ３の容量が大

きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、SS端子はＩＣ内部電源にプルアップ

（3.7Vtyp）されていますので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープン

としてください。

SI-8000FFE SI-8000FFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VO.ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VO.ON/OFF  

SI-8000FFE
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SI-8000FFEシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q IN
w SW
e GND
r ADJ
t SS

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約2.3g

■ブロック図

4

3

GND

2IN

SS

SW

ADJ

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

 

 

–
+ 
+ 
  
基準電圧 

■標準接続回路図

C1 ：470μF
C2 ：680μF
C3 ：0.1μF（ソフトスタート機能使用時のみ）
L1 ：47μH
D1 ：RK46（サンケン製）

IN

C1

C3

Di

L1

R1

R2 C2

VIN

GNDSS

GND

SI-8001FFE

SW

IADJ

ADJ

1 2

4

35

+
+

VOUT

GND

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

4.
6±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ
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SI-8000HFEシリーズ フルモールド・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流5.5A
・高効率：83%typ（Vo=5V時）
・外付け部品は4点
・基準発振器（150kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）

■用途
・オンボードローカル電源
・OA機器

■ラインアップ
品名 SI-8008HFE SI-8050HFE
VO（V） 可変（0.8～15） 5
IO（A） 5.5

■絶対最大定格
単　位
V

W

℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43

25(無限大放熱板使用時)
20(無限大放熱板使用時)
2.15(放熱板なし、自立使用時)
1.72(放熱板なし、自立使用時)

＋150
－40～＋150

5
58

記　号
VIN
PD1-1
PD1-2
PD2-1
PD2-2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧

許容損失

接合部温度*

保存温度
熱抵抗(接合部－ケース間)
熱抵抗(接合部－周囲間)

条　件

但し過熱保護により制限、Tjmax=150℃
Tjmax=125℃

但し過熱保護により制限、Tjmax=150℃
Tjmax=125℃

＊この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が130℃以上になると動作することがあります。
動作時の接合部温度としては125℃以下での設計を推奨いたします。

■推奨動作条件

＊入力電圧範囲の最小値は、4.5VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

■電気的特性

＊5：5番端子は、SS端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせる
ことができます。また、SS 端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。SS
端子電圧をVSSL以下にすることで出力は停止します。SS 端子の電位切り替えは、
トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスター
トと、ON/OFFを併用した場合、ON/OFF 用トランジスタにはC3のディスチャージ
電流が流れるため、C3の容量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってくださ
い。また、SS 端子はIC内部電源にプルアップされていますので、外部からの電圧印
加はできません。未使用の場合は、オープンとしてください。

項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VO
IO
Tjop
Top

単　位

V
V
A
℃
℃

規格値
SI-8008HFE SI-8050HFE
Vo＋3*1～40 8～40
0.8 ～ 24 5.0

0～5.5
－30～＋125
－30～＋85

項　　目　 記　号 単　位 
規格値 

SI-8008HFE（Vo＝5V設定値） 
規格値 

SI-8050HFE
min. 
 

0.784

5.6 5.6

typ. 
 

0.800 
VIN＝15V, Io＝1A

max. 
 

0.816

80 
 
50

min. 
4.90

typ. 
5.00 
 

VIN＝15V, Io＝1A 
±0.5 
 

VIN＝15V, Io＝1A, Tc＝0～100℃ 
83 

VIN＝15V, Io＝3A 
 

max. 
5.10

設定出力電圧  
(設定基準電圧)

静止時回路電流 

Vo  
(VADJ) 

ΔVOLOAD

 

条件 

±0.1 
VIN＝15V, Io＝1A, Tc＝0～100℃ 

83 
VIN＝15V, Io＝3A

出力電圧温度係数  
(基準電圧温度係数) 

効率  
  
動作周波数  
  
ラインレギュレーション  
  
ロードレギュレーション  
  
過電流保護開始電流 
 

オンオフ端子   

ΔVo/ΔT  
(ΔVADJ/ΔT) 

η 
条件 

10 
VSSL＝0V

10 
VSSL＝0V

0.5 
30

0.5 
30

20 
VIN＝15V, Io＝0.2～3A

20 
VIN＝15V, Io＝0.2～3A

条件 

条件 
150 

VIN＝15V, Io＝3A
150 

VIN＝15V, Io＝3A
fo

条件 
60 

VIN＝10～30V, Io＝3A 
60 

VIN＝10～30V, Io＝3A 
80 
 
50

ΔVOLINE
条件 

条件 

6 
VIN＝15V, Io＝0A

6 
VIN＝15V, Io＝0A

 
VIN＝15V

 
VIN＝15V

Iq
条件 

200 
VIN＝15V, VSS＝0V

200 
VIN＝15V, VSS＝0V

400 400Iq（OFF） 
条件 

（ Ta＝ 25℃ ） 

Lowレベル電圧 

Low時流出電流 

VSSL
ISSL

条件 
IS

V 
 
 

mV/℃ 
 

% 
 
kHz 
 
mV 
 
mV 
 
A 

V 

μA 
 
mA 
 
μA 
 

SI-8000HFE SI-8000HFE

SS5 SS5 SS

C3C3

5

VOUT. ON/OFF ソフトスタート ソフトスタート
+VOUT. ON/OFF  

SI-8000HFE
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■外形図 （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図

4

3

GND

2IN

ON/OFF

SW

ADJ

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

+
+
–

 

SI-8008HFE

4

3

GND

2IN

ON/OFF

SW

Vos

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

 

 

–
+ 
+ 
  

SI-8050HFE

基準電圧 

SI-8000HFEシリーズ

端子配列
q VIN
w SW
e GND
r ADJ（SI-8050HFEはVos）
t SS

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

4

3

GND

C3

C1 C4
+

2INVIN

ON/OFF

SW

ADJ

+

L

Di C2

R1

R2

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

 

 

+ 
–

 

VOUT

4

3

GND

C3

2INVIN

ON/OFF

SW

ADJ

+

L

Di C2

1

5

PReg. 過電流保護 

リセット 

発振器 

+ 
–
コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

 

 

–
+ 
+ 
  

VOUT

基準電圧 

C1 C4
+

SI-8008HFE SI-8050HFE

C1 ：1500μF
C2 ：1000μF
C3 ：1μF（ソフトスタート機能を使用時のみ）
C4 ：4.7μF（RPER11H475K5（村田製作所製）推奨）
L1 ：100μH
Di ：FMB-G16L（サンケン製）

10.0±0.2
4.2±0.2

0.95±0.15

8.2±0.7

2.6±0.1

3.9±0.7 (4.3)

(4
.6

)

(1
7.

9)

(2
.0

)

0.85
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

4.
6±0

.6

16
.9

±0
.3

0.
5

1 2 3 4 5

P1.7±0.7×4=6.8±0.7

2.8±0.2

3.
2±0

.2
φ
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SI-8000Yシリーズ 電流モード制御降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・小型（TO220相当）フルモールドパッケージ
・出力電流　8.0A
・高効率：86～94%
・基準発振器（130kHz）を内蔵
・垂下型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）
・オフ時低消費電流

■用途
・AV機器
・OA機器
・アミューズメント機器
・オンボードメーカル電源

■絶対最大定格
単　位
V
W
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
45

20.8（無限大放熱板使用時）
1.8（放熱板なし、自立使用時）

－30～＋150
－40～＋150

6
66.7

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧

許容損失

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

■推奨動作条件
項　目

入力電圧範囲
出力電圧
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
Vo
Io
Tjop
Top

単　位

V
V
V
A
℃

規格値
SI-8010Y SI-8050Y

8 or VO＋3＊～43 8～43
1～15 5

0～8.0
－30～＋135
－30～＋85

■電気的特性

単　位

V

mV/℃

%

kHz

mV

mV

A

mA

μA

μA

V

V/V
μA/V
V/A
%
nsec

項　目

設定出力電圧
（SI-8010Yは設定基準電圧）
出力電圧温度係数
（SI-8010Yは基準電圧温度係数）

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

静止時回路電流

EN/SS端子＊

エラーアンプ電圧ゲイン
エラーアンプトランスコンダクタンス
カレントセンスアンプインピーダンス
最大オンデューティ
最少オン時間

記　号

VO(VREF)
      条　件

ΔVO/ΔT(ΔVREF/ΔT)
      条　件
η

      条　件
fo

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
Is

      条　件
Iq

      条　件
Iq(OFF)
      条　件
ISSL

      条　件
VSSL

      条　件
AEA
GEA
1/GCS
DMAX
DMIN

（Ta＝25℃、VO＝5V設定時、R1＝4.2kΩ、R2＝0.8kΩ）
規格値                                                                                                                                                     

SI-8010Y SI-8050Y
mIN. typ. max. mIN. typ. max.
0.98 1.00 1.02 4.90 5.00 5.10

VIN＝30V, Io＝0.1A VIN＝30V, Io＝0.1A
±0.1 ±0.5

VIN＝30V, Io＝0.1A, Ta＝0～100℃ VIN＝30V, Io＝0.1A, Ta＝0～100℃
86 86

VIN＝30V, Io＝3A VIN＝30V, Io＝3A
130 130

VIN＝30V, Io＝3A VIN＝30V, Io＝3A
30 90 30 90

VIN＝10～43V, Io＝3A VIN＝10～43V, Io＝3A
30 90 30 90

VIN＝30V, Io＝0.1～8A VIN＝30V, Io＝0.1～8A
8.1 8.1

VIN＝20V VIN＝20V
8 8

VIN＝30V, Io＝0A, EN/SS＝open VIN＝30V, Io＝0A, EN/SS＝open
200 500 200 500

VIN＝30V, EN/SS＝0V VIN＝30V, EN/SS＝0V
10 30 10 30

VIN＝30V, EN/SS＝0V VIN＝30V, EN/SS＝0V
0.5 0.5

VIN＝30V VIN＝30V
300 300
800 800
0.16 0.16
92 92
200 200

＊入力電圧範囲の最小値は、8VもしくはVo+3Vのどちらか大きい値とする。

Low時流出電流

Lowレベル電圧

SI-8000Y

SS5 SS

C3C3

5

ソフトスタート ソフトスタート
+VO.ON/OFF  

SI-8000Y
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■外形図 （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図

SI-8000Yシリーズ

端子配列
q BS
w SW
e VIN
r GND
t COMP
y FB
u EN/SS

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.3g

SI-8010Y
C1:2200μF/50V
C2:4.7μF/50V
C3:470μF/25V
C4:1200pF
C5:0.22μF/50V
C7:680pF
L1:47μH
D1:FMB-26L (サンケン製)
R1:8kΩ (Vo=5V設定)
R2:2kΩ
R3:39kΩ

SI-8050Y
C1:2200μF/50V
C2:4.7μF/50V
C3:470μF/25V
C4:1200pF
C5:0.22μF/50V
C7:680pF
L1:56μH
D1:FMB-26L (サンケン製)
R3:39kΩ

C7

SI-8010Y SI-8050Y

IN BS SW

FBCOMP GND

GND

Vo

EN/SS D1

C3

L1

Vin

GND

C1 C2

C6

C5

C4

R3

7

3 1
2

6

45

+

+

C7

IN BS SW

FBCOMP GND

GND

Vo

EN/SS D1

C3
R1

R2

L1

Vin

GND

C1 C2

C6

C5

C4

R3

7

3 1
2

6

45
Csn2

Rsn2

Csn1 Rsn1

+

+

4

GND

COMP

EN/SS

1

2

6

3

SW

BS

IN

FB1.0V

7

5

+ 
–

 

+
–
–

SI-8010Y SI-8050Y

EN/ 
SS

Pre 
REG

OSC
Current 
Sence 
Amp

UVLD 
TSD 
OCP

PWM 
LOGIC

Boot 
5vREG

DRIVE

Amp

4

GND

COMP

EN/SS

1

2

6

3

SW

BS

IN

FB1.0V

7

5

+ 
–

 

+
–
–

EN/ 
SS

Pre 
REG

OSC
Current 
Sence 
Amp

UVLD 
TSD 
OCP

PWM 
LOGIC

Boot 
5vREG

DRIVE

Amp

4.2±0.2

6-0.74±0.15 (3-R1)

7.6±0.1

4.3±0.5 3.6±0.5

(5
.3

)

2.
8

6-0.65
+0.2
–0.1

0.45
+0.2
–0.1

10.0±0.2

ゲートバリ 

4.
0±0

.2

7.
9±0

.2

10
±0

.5

16
.9

±0
.3

17
.6

±0
.7

0.
5

1 2 3

（根元寸法） 

（根元寸法） 

4 5 6 7

2.8±0.2

  3
.2

±0
.2

φ

平面状態図 

0.5 0.5

R-end

Csn1,2=2200pF (Vin>40V時)
Rsn1,2=10Ω (Vin>40V時)
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SI-8011NVS 面実装・同期整流型降圧スイッチング方式制御IC

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・面実装パッケージ（TSSOP24）
・同期整流型により高効率：93%
（VIN＝5V, IO＝1A, VO＝2.5V時）
・高周波化（250kHz TYP.オンタイム制御）により、
チョークコイルの小型化が可能（当社比）
・基準電圧（Vref）が1.1Vと低圧、又、出力電圧を
1.1Vから設定可能（1.1V～6V)

・高速負荷応答性
・低ESRコンデンサ対応
・ソフトスタート・出力ON/OFF可能
・過電流保護回路内蔵
・出力電圧の状態を示すPWRGD機能付き
・基準電圧高精度　1.1V±1.2%

■用途
・ノートPC・携帯機器用電源
・各種オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次側出力電圧安定化

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
V
V
℃
℃

定格値
7
25
30
VCC
7

＋150
－40～＋150

記　号
VCC
VIN
VH
VEN
VPWRGD
Tj
Tstg

項　目
制御系直流入力電圧
直流入力電圧
Boostブロック入力電圧
EN端子入力電圧
PWRGD端子印加電圧
接合部温度
保存温度

（Ta＝25℃）

■推奨動作条件
項　目

制御系入力電圧範囲
入力電圧範囲
出力電圧範囲
動作温度範囲

記　号
VCC
VIN
VO
Top

単　位
V
V
V
℃

規格値
4.5～5.5
3～18
1.1～6

－20～＋85

■電気的特性 （特に指定のない限り、Ta＝25℃）

単　位

V
mV/℃
mA
mA
μA
μA
V
V
μS
μS
V
μA
Ω
Ω
Ω
Ω
V
μA
μA
V
V
μA
V
V
V
μA
μA

記　号

VO
ΔVO/ΔT
Iop
Iop
Istd1
Istd2
Vuvlo1
Vuvlo2
Ton
Toff
Vref
Iref

RonHH
RonHL
RonLH
RonLL
VH-VLIN
Ilim
Iss
Vcelo
Vcehi
ICE
Vsens
Vsens
Vpwrgd
Ipwrgd
Ipwrgd

規格値                                                                                                                                                                  
min. typ. max.
－1.2% 1.1 ＋1.2%

±0.03
6
1
100
50

3.7 4.4
2.5 2.9

2
1

1.1 1.2 1.3
100

5.5
5.5
5.5
5.5

4.5 5 5.5
90 100 110

±20
0 0.8
2.4 VCC

5
1.32
0.88

0.4
120
5

条件

VIN＝5V, VCC＝5V, VSNSをVOに接続, IO＝0A
VIN＝5V, VCC＝5V, VSNSをVOに接続, IO＝0A, Ta＝0～85℃
VCC＝5V, EN＝H, FADJ：open
VIN＝5V, EN＝H
VCC＝5V, EN＝L
VIN＝5V, EN＝L
VIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, VIN＝5V, VO＝2.5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VH-VLIN＝5V
VH-VLIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V

VCC＝5V, VIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, EN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, Ipwrgd＝120μA
VCC＝5V, Vpwrgd＝0.4V
Vpwrgd＝5V

項　目

動特性
出力電圧
出力電圧温度係数
回路電流（VCC端子）

回路電流
回路電流（VIN端子）
スタンバイ電流1（VCC端子）
スタンバイ電流2（VIN端子）

低入力禁止
低入力禁止動作電圧1（VCC端子）
低入力禁止動作電圧2（VIN端子）
オン時間

オンタイム制御
最小オフ時間
REF端子電圧
REF端子ソース電流

ハイサイドドライブ
オン抵抗（ハイ側）
オン抵抗（ロー側）

ローサイドドライブ
オン抵抗（ハイ側）
オン抵抗（ロー側）

ブートストラップ ブートストラップ電圧
電流制限検出用電流
ソフトスタート端子電流
ENローレベル電圧
ENハイレベル電圧

保護系
ENバイアス電流
PWRGD Good電圧（ハイ側）
PWRGD Good電圧（ロー側）
PWRGDロー出力電圧
PWRGD端子電流
PWRGD漏れ電流
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SI-8011NVS

■外形図

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約1.36g

（単位：mm）

深さ   0.02~0.08

0~10°
(6

.4
)

13

11
°

11
°

12

24

1

7.
6±

0.
2

1.
15

±0
.0

5

0.4

0.
10

±0
.0

5

0.50±0.2

1.
90

3.00

7.9±0.2

7.80±0.1

0.375 TYP 0.65

5.
60

±0
.1

2.0   鏡面 

A

φ

φ

深さ   0.02~0.08

1.0   鏡面 

0.22+0.1
–0.05

0.15+0.1
–0.05

0.12 AM

11
°

11
°

0.08 S

S

11°

11°

11°

11°

■ブロック図（ピン配置）
VIN

ILIM VIN

FADJ FSET SS SKIP

Open : Skip Mode
L       : No Skip Mode

VCC2VCC1
+5V

VOVO

ISEN

VH

DRVH

LIN

DRVL

PGND

VO

VSNS

OVP_SL

1214

Level
Shift Latch Buff

Logic

OSC

Buff

COMP
+

–

–

+

Synchronous
Cont.

(Logic)

UVLO Gate Driver
OFF Clamp

PRE_REG Vpreg

PWRGD

ENEN
H : ON
L : OFF

POWER_GOOD
       H : GOOD
       L : NG

GND

Power
Good

Switching

Constant On
Time Cont.

Open : Change Frequency
Short : 400KHz Operation

–

+

+

+

OCP

SS

■標準接続回路図

+

NC

R1
5mΩ

R5
10Ω

R6
10Ω

R4
47kΩ

C3
0.1   F

D1
SJPJ-L3

R3 : 20Ω

R11 : 100kΩ
R8 : 200kΩ

C8 : 220pF

C4 : 3.3

Q2

F
VCC

EN

SKIP

C2 :
330   F

VO

VIN

Q1

R2

C9
1000
pF

R10
2.2kΩ

PWRGD

VCC

R7
47kΩ

R9

C6
0.1 ~ 1   F

D2 : SFPL52

L1 : 10   H

VCC : 5V

C1 : 10   F

µ

C5 : 4.7   Fµ

µ

µ

µ

C7 : 0.1   Fµ

µ

µ

SI-8011NVS

24

LIN
23

DRVL
22

PGND
21

VCC2
20

LOSDACT
19

VCC1
18

SS
17

EN
16

SKIP
15

FADJ
14

NC
13

NC
1

DRVH
2

VH
3

VIN
4

ISEN
5

ILIN
6

GND
7

VSNS
8

VO
9

PWRGD
10

REF
11

NC
12

MOS FET　Q1、Q2
・Q1、Q2には、必ずロジックタイプMOS FETを使用してください。
　 通常のパワーMOS FETタイプを使用した場合、VGSの不足からオン抵抗
が下がらず、効率が悪くなり、大きな発熱を生じる可能性があります。

ダイオード Ｄ1
・Ｄ1には、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による
逆電圧印加によりＩＣを破壊する恐れがあります。

チョークコイル Ｌ1
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達し
ない場合があります。
・過負荷・負荷短絡時の磁気飽和によるチョークコイルの発熱に注意願いま
す。

コンデンサー Ｃ1、Ｃ2
・Ｃ1、Ｃ2には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波
低インピーダンス品をご使用ください。特にＣ2のインピーダンスが高い場
合、低温時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、Ｃ2にセ
ラミックコンデンサー等直流等価抵抗（ＥＳＲ）が極端に小さいコンデンサー
を使用した場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。

　◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。



78 IC

SI-8405NL   面実装・同期整流型降圧スイッチング方式制御IC

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・入力電圧（Vin）　3.0V～5.5V
・同期整流
・出力電圧精度 ±1.2%
・動作周波数　250kHz
・過電流保護（外部抵抗で過電流値設定可能）
・出力ディスエーブル可能
・低入力禁止機能
・ソフトスタート機能
・高速負荷応答性能

■絶対最大定格
単　位
V
V
℃
℃

定格値
6

－0.3～VIN
＋125

－40～＋150

記　号
VIN
VEN
Tj
Tstg

項　目
入力電圧（VIN端子）
EN/SS端子入力電圧
接合部温度
保存温度

■用途
・LCDモジュール用電源
・ノートPC用電源
・オンボードローカル電源
・LBP/PPC用電源

単　位
V
V
℃

定格値
3 ～ 5.5
0.5 ～ 4
－40～＋85

記　号
VIN
VO
Top

項　目
入力電圧範囲
出力電圧範囲
動作温度範囲

■推奨動作条件

■電気的特性

単　位

V

mA

μA

μS

Ω

Ω

Ω

Ω

mV

μA

V

V

V

V
V

項　目

設定基準電圧

回路電流（VIN端子）

スタンバイ電流（VIN端子）

オン時間

ハイサイドドライブブロック オン抵抗（プルアップ）

ハイサイドドライブブロック オン抵抗（プルダウン）

ローサイドドライブブロック オン抵抗（プルアップ）

ローサイドドライブブロック オン抵抗（プルダウン）

過電流検出電圧

EN/SS端子電流

EN/SSローレベル電圧

EN/SSスレッシュ電圧

低入力禁止電圧（VIN）

記　号

Vref
条　件

Iop
条　件

Istd
条　件

Ton
条　件

RonHH
条　件

RonHL
条　件

RonLH
条　件

RonLL
条　件

Vlim
条　件

Iss
条　件

Vcelo
条　件

Vth（SS Start）
条　件

Vth（ON）
条　件

Vuvloh
Vuvlol

（Ta＝25℃）
規格値

min. typ. max.
0.494 0.500 0.506

VIN＝5V, VEN＝5V
5

VIN＝5V, VEN＝H
400 600

VIN＝5V, VEN＝L
2

VIN＝5V, Vo＝2.5V
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
40 50 60

VIN＝5V
7 10 13

VIN＝5V
0 0.8

VIN＝5V
0.8 0.9 1.0

VIN＝5V
2.4

VIN＝5V
2.9

2.4
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SI-8405NL

■外形図 （単位：mm）

0.995max.

0.10

1.27

0.4±0.1

0.4±0.1 0.15+0.1

5.1±0.4

1.27

8 7 6 5

1 2 3 4

4.
4±0

.2
1.

5±0
.1

1.
55

±0
.1

5

0.
05

±0
.0

5

0~
10

°

0.
5±0

.1

6.
2±0

.3

–0.05

0.12 M

端子配列
q VIN
w EN/SS
e VO
r VSENS
t GND
y DRVL
u DRVH
i ISEN

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

■ブロック図

■標準接続回路図

SS/EN
EN/ SS

SS_CON

Vref
Zep

On-Timing
Generator

Comp

VSNS

Vo

GND

DRVL

DRVH

ISEN

Vin

H_Side_
Drive

Synchronous
include

Dead-time

G
at

e 
D

R
V

H_DRV

L_DRV L_Side_
Drive

Vref 1  0.5V

UVLO

UVLO

EN

OCP

–

+
+

EN

Vin
SI-8400N

EN/SS

VSNS

Vo

ISEN

DRVH

DRVL

GND

2

4

R2

R3

3

C3

8

C4
C1

Vin

1

R1
R4

Q1
L1

D1 C2
+

Vo

Q2

7

6

5 C1 ：10μF
C2 ：330μF
C3 ：0.022μF
C4 ：0.068μF
L1 ：10μH
D1 ：SJPJ-L4（サンケン製）
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SI-8511NVS 面実装・同期整流型降圧スイッチング方式制御IC

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
V
V
℃
℃

定格値
7
25
30
VCC
7

＋150
－40～＋150

記　号
VCC
VIN
VH
VEN
VPWRGD
Tj
Tstg

項　目
制御系直流入力電圧
直流入力電圧
Boostブロック入力電圧
EN端子入力電圧
PWRGD端子印加電圧
接合部温度
保存温度

（Ta＝25℃）

■推奨動作条件
項　目

制御系入力電圧範囲
入力電圧範囲
出力電圧範囲
動作温度範囲

記　号
VCC
VIN
VO
Top

単　位
V
V
V
℃

規格値
4.5～5.5
3～18
1.1～6

－20～＋85

■電気的特性 （特に指定のない限り、Ta＝25℃）

単　位

V
mV/℃
mA
mA
μA
μA
V
V
μS
μS
V
μA
Ω
Ω
Ω
Ω
V
μA
μA
V
V
μA
V
V
V
μA
μA

記　号

VO
ΔVO/ΔT
Iop
Iop
Istd1
Istd2
Vuvlo1
Vuvlo2
Ton
Toff
Vref
Iref

RonHH
RonHL
RonLH
RonLL
VH-VLIN
Ilim
Iss
Vcelo
Vcehi
ICE
Vsens
Vsens
Vpwrgd
Ipwrgd
Ipwrgd

規格値                                                                                                                                                                  
min. typ. max.
－1.2% 1.1 ＋1.2%

±0.03
6
1
100
50

3.7 4.45
2.5 2.9

1.27
0.7

1.1 1.2 1.3
100

5.5
5.5
5.5
5.5

4.5 5 5.5
90 100 110

±20
0 0.8
2.4 VCC

5
1.32
0.88

0.4
120
5

条件

VIN＝5V, VCC＝5V, VSNSをVOに接続, IO＝0A
VIN＝5V, VCC＝5V, VSNSをVOに接続, IO＝0A, Ta＝0～85℃
VCC＝5V, EN＝H, FADJ：open
VIN＝5V, EN＝H
VCC＝5V, EN＝L
VIN＝5V, EN＝L
VIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, VIN＝5V, VO＝2.5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VH-VLIN＝5V
VH-VLIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V

VCC＝5V, VIN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, EN＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V
VCC＝5V, Ipwrgd＝120μA
VCC＝5V, Vpwrgd＝0.4V
Vpwrgd＝5V

項　目

動特性
出力電圧
出力電圧温度係数
回路電流（VCC端子）

回路電流
回路電流（VIN端子）
スタンバイ電流1（VCC端子）
スタンバイ電流2（VIN端子）

低入力禁止
低入力禁止動作電圧1（VCC端子）
低入力禁止動作電圧2（VIN端子）
オン時間

オンタイム制御
最小オフ時間
REF端子電圧
REF端子ソース電流

ハイサイドドライブ
オン抵抗（ハイ側）
オン抵抗（ロー側）

ローサイドドライブ
オン抵抗（ハイ側）
オン抵抗（ロー側）

ブートストラップ ブートストラップ電圧
電流制限検出用電流
ソフトスタート端子電流
ENローレベル電圧
ENハイレベル電圧

保護系
ENバイアス電流
PWRGD Good電圧（ハイ側）
PWRGD Good電圧（ロー側）
PWRGDロー出力電圧
PWRGD端子電流
PWRGD漏れ電流

■特長
・面実装パッケージ（TSSOP24）
・同期整流型により高効率：92%（VIN＝5V,
IO＝1A, VO＝2.5V時）

・高周波化（400kHz TYP.オンタイム制御）により、
チョークコイルの小型化が可能（当社比）
・基準電圧（Vref）が1.1Vと低圧、又、出力電圧を
1.1Vから設定可能（1.1V～6V)

・高速負荷応答性
・低ESRコンデンサ対応
・ソフトスタート・出力ON/OFF可能
・過電流保護・出力過電圧保護回路内蔵
・出力電圧の状態を示すPWRGD機能付き
・基準電圧高精度　1.1V±1.2%

■用途
・ノートPC・携帯機器用電源
・各種オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次側出力電圧安定化
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SI-8511NVS

■外形図

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約1.36g

（単位：mm）

■ブロック図（ピン配置）

深さ   0.02~0.08

0~10°

(6
.4

)

13

11
°

11
°

12

24
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15
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.0

5

0.4

0.
10

±0
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5

0.50±0.2

1.
90

3.00

7.9±0.2

7.80±0.1

0.375 TYP 0.65

5.
60

±0
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2.0   鏡面 

A

φ

φ

深さ   0.02~0.08

1.0   鏡面 

0.22+0.1
–0.05

0.15+0.1
–0.05

0.12 AM

11
°

11
°

0.08 S

S

11°

11°

11°

11°

VIN

ILIM VIN

FADJ FSET SS SKIP

Open : Skip Mode
L       : No Skip Mode

VCC2VCC1
+5V

VOVO

ISEN

VH

DRVH

LIN

DRVL

PGND

VO

VSNS

OVP_SL

1214

Level
Shift Latch Buff

Logic

OSC

Buff

COMP
+

–

–

+

Synchronous
Cont.

(Logic)

UVLO Gate Driver
OFF Clamp

PRE_REG Vpreg

PWRGD

ENEN
H : ON
L : OFF

POWER_GOOD
       H : GOOD
       L : NG

GND

Power
Good

Switching

Constant On
Time Cont.

Open : Change Frequency
Short : 400KHz Operation

–

+

+

+

OCP

SS

■標準接続回路図

MOS FET　Q1、Q2
・Q1、Q2には、必ずロジックタイプMOS FETを使用してください。
　 通常のパワーMOS FETタイプを使用した場合、VGSの不足からオン抵抗
が下がらず、効率が悪くなり、大きな発熱を生じる可能性があります。

ダイオード Ｄ1
・Ｄ1には、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による
逆電圧印加によりＩＣを破壊する恐れがあります。

チョークコイル Ｌ1
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達し
ない場合があります。
・過負荷・負荷短絡時の磁気飽和によるチョークコイルの発熱に注意願いま
す。

コンデンサー Ｃ1、Ｃ2
・Ｃ1、Ｃ2には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波
低インピーダンス品をご使用ください。特にＣ2のインピーダンスが高い場
合、低温時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、Ｃ2にセ
ラミックコンデンサー等直流等価抵抗（ＥＳＲ）が極端に小さいコンデンサー
を使用した場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。

　◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。

+

NC

R1
5mΩ

R5
10Ω

R6
10Ω

R4
47kΩ

R12

R13

C3
0.1   F

D1
SJPJ-L3

R11 : 100kΩ
R8 : 200kΩ

C8 : 220pF

C4 : 3.3

Q2

F

VCC

EN

SKIP

C2 :
330   F

VO

VIN

Q1

R2

C9
1000
pF

R10
2.2kΩ

PWRGD

VCC

R7
47kΩ

R9

C6
0.1 ~ 1   F

D2 : SFPL52

L1 : 10   H

VCC : 5V

C1 : 10   F

µ

C5 : 4.7   Fµ

µ

µ

µ

C7 : 0.1   Fµ

µ

µ

SI-8511NVS

24

LIN
23

DRVL
22

PGND
21

VCC2
20

OVP_SL
19

VCC1
18

SS
17

EN
16

SKIP
15

FADJ
14

NC
13

NC
1

DRVH
2

VH
3

VIN
4

ISEN
5

ILIN
6

GND
7

VSNS
8

VO
9

PWRGD
10

REF
11

NC
12
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SI-8405NH   面実装・同期整流型降圧スイッチング方式制御IC

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・入力電圧（VIN）　3.0V～5.5V
・同期整流
・出力電圧精度 ±1.2%
・動作周波数　750kHz
・過電流保護（外部抵抗で過電流値設定可能）
・出力ディスエーブル可能
・低入力禁止機能
・ソフトスタート機能
・高速負荷応答性能

■絶対最大定格
単　位
V
V
℃
℃

定格値
6

－0.3～VIN
＋125

－40～＋150

記　号
VIN
VEN
Tj
Tstg

項　目
入力電圧（VIN端子）
EN/SS端子入力電圧
接合部温度
保存温度

■用途
・LCDモジュール用電源
・ノートPC用電源
・オンボードローカル電源
・LBP/PPC用電源

単　位
V
V
℃

定格値
3 ～ 5.5
0.5 ～ 4
－30～＋85

記　号
VIN
Vo
Top

項　目
入力電圧範囲
出力電圧範囲
動作温度範囲

■推奨動作条件

■電気的特性

単　位

V

mA

μA

μS

Ω

Ω

Ω

Ω

mV

μA

V

V

V

V
V

項　目

設定基準電圧

回路電流（VIN端子）

スタンバイ電流（VIN端子）

オン時間

ハイサイドドライブブロック オン抵抗（プルアップ）

ハイサイドドライブブロック オン抵抗（プルダウン）

ローサイドドライブブロック オン抵抗（プルアップ）

ローサイドドライブブロック オン抵抗（プルダウン）

過電流検出電圧

EN/SS端子電流

EN/SSローレベル電圧

EN/SSスレッシュ電圧

低入力禁止電圧（VIN）

記　号

Vref
条　件

Iop
条　件

Istd
条　件

Ton
条　件

RonHH
条　件

RonHL
条　件

RonLH
条　件

RonLL
条　件

Vlim
条　件

Iss
条　件

Vcelo
条　件

Vth（SS Start）
条　件

Vth（ON）
条　件

Vuvloh
Vuvlol

（Ta＝25℃）
規格値

min. typ. max.
0.494 0.500 0.506

VIN＝5V, VEN＝5V
5

VIN＝5V, VEN＝H
400 600

VIN＝5V, VEN＝L
0.65

VIN＝5V, Vo＝2.5V
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
3.5

VIN＝5V, ID＝0.1A
40 50 60

VIN＝5V
7 10 13

VIN＝5V
0 0.8

VIN＝5V
0.8 0.9 1.0

VIN＝5V
2.4

VIN＝5V
2.9

2.4
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SI-8405NH

■外形図 （単位：mm）

0.995max.

0.10

1.27
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6.
2±0
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0.12 M

端子配列
q VIN
w EN/SS
e VO
r VSENS
t GND
y DRVL
u DRVH
i ISEN

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

■ブロック図

■標準接続回路図

SS/EN
EN/SS

SS_CON

Vref
Zep

On-Timing
Generator

Comp

VSNS

Vo

GND

DRVL

DRVH

ISEN

Vin

H_Side_
Drive

Synchronous
include

Dead-time

G
at

e 
D

R
V

H_DRV

L_DRV L_Side_
Drive

Vref 1  0.5V

UVLO

UVLO

EN

OCP

–

+
+

EN

Vin
SI-8400N

EN/SS

VSNS

Vo

ISEN

DRVH

DRVL

GND

2

4

R2

R3

3

C3

8

C4
C1

Vin

1

R1
R4

Q1
L1

D1 C2
+

Vo

Q2

7

6

5
C1 ：10μF
C2 ：330μF
C3 ：0.022μF
C4 ：0.1μF
L1 ：2.7μH
D1 ：SJPB-L4（サンケン製）
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SI-8205NHD 面実装・電流モード制御・同期整流型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■絶対最大定格
単　位
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
46
1.35

－40～＋150
－40～＋150

40
74

記　号
VIN
PD
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
入力電圧（VIN端子）
許容損失＊1

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－リード＜1ピン＞間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

■電気的特性

単　位

V
mV/℃
%
kHz
MHz
mV
mV
A
mA
μA
μA
V
V
V
℃
V/V
μA/V
A/V
%
nsec

記　号

Vref
ΔVREF/ΔT
η
fo1
fo2

ΔVoLINE
ΔVoLOAD
Is
IIN
IIN(OFF)
IEN/SS
VSSH
VC/EH
Vovp
Tj
AEA
GEA
GCS
DMAX
DMIN

規格値                                                                                                                                                                  
min. typ. max.
0.495 0.500 0.505

±0.05
90
200
1
50
50

3.1 6.0
8

40
5

3.0 4.5 6.0
0.6 1.3 2.0
0.57 0.60 0.63
151 160

800
800
3.33
90
150

条件

VIN＝12V, Io＝1.0A
VIN＝12V, Io＝1.0A, Ta＝－40℃～＋85℃
VIN＝12V, Vo＝5V, Io＝1.0A
VIN＝12V, Vo＝5V, Io＝1A, Rfset＝375kΩ
VIN＝12V, Vo＝5V, Io＝1A, Rfset＝75kΩ
VIN＝8～43V, Vo＝5V, Io＝1A
VIN＝12V, Vo＝5V, Io＝0.1～3.0A
VIN＝12V, Vo＝5V
VIN＝12V, Vcomp＝0V
VIN＝12V, VEN/ss＝0V
VEN/SS＝0V, VIN＝12V
VIN＝12V
VIN＝12V

VIN＝12V
VIN＝12V

項　目

設定基準電圧
基準電圧温度係数
効率
動作周波数1
動作周波数2
ラインレギュレーション
ロードレギュレーション
過電流保護開始電流

静止時回路電流

Low時流出電流
EN/SS端子 開放電圧

オンスレッシュ電圧
OVP開始電圧
過熱保護開始温度
エラーアンプ電圧ゲイン
エラーアンプトランスコンダクタンス
カレントセンスアンプインピーダンス
最大ONデューティ
最小ON時間

■特長
・小型面実装（HSOP8）パッケージ
・広入力電圧範囲（VIN）　Vo＋3～43V
・同期整流方式
・出力電流　3A
・基準電圧と精度 0.5V±1%
・動作周波数可変（200kHz～1MHz）
・出力ディスエーブル可能
・低入力禁止機能
・ソフトスタート機能

■用途
・LCDモジュール用電源
・ノートPC用電源
・オンボードローカル電源
・LBP/PPC用電源

単　位

ガラスエポキシ基板30×30mm（銅箔エリア25×25mm）実装時

ガラスエポキシ基板30×30mm（銅箔エリア25×25mm）実装時

単　位
V
A
V
℃
℃

定格値
Vo＋3～43
0～3.0
0.5～24

－40～＋125
－40～＋85

記　号
VIN
Io
Vo
Tjop
Top

項　目
入力電圧範囲
出力電流範囲
出力電圧範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

■推奨動作条件

（特に指定のない限り、Ta＝25℃、fO＝500kHz）
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SI-8205NHD

■外形図 （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図
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端子配列
①GND
②EN/SS
③VIN
④FSET
⑤COMP
⑥FB
⑦BS
⑧SW
※裏面ヒートスラグ部はGND電位

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約0.1g

C1:10μF/50V×2
　(murata製:GRM55DB31H106KA87)
C2:22μF/16V×2
　(murata製:GRM32ER71A226KE20)
C3:270pF
　(murata製:GRM18タイプ)
C4:10μF
　(murata製: GRM18タイプ)
C5:1μF
　(murata製: GRM18タイプ)
L1:10μH
D1:SJPB-L6  (サンケン製)
R1:9kΩ (Vo=5V設定)
R2:1kΩ
R3:51kΩ
R4:150kΩ
R5:20Ω～47Ω

REG DRV_REG

REG_UVLO
VIN_UVLO

OCP_CMP

CUR_SUS

H/S
Drv

Level
Shift

Level
Shift
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+

–
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Control_logic TSD
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Err_AMP
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EN_SS

REF

REG
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OVP

Rnf
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INIT OVP
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REG_DRV
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STANDBY
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H
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STA810Mシリーズ フライホイールダイオード内蔵・他励型スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
・出力電流1.5A
・高効率：TYP83%（STA811M）
・フライホイールダイオード（ショットキバリアダイ
オード）内蔵
・外付け部品は出力コイルと入出力コンデンサの
3点

・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（125kHZ）を内蔵
・フの字型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・オン／オフ回路内蔵（ソフトスタート可能）

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次側出力電圧安定化

■ラインアップ
品名 出力電圧（V）

STA811M 6.5

■絶対最大定格＊1
単　位
V
A
W
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
43
1.5

18.2（無限大放熱板使用時）
2.7（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

5.5
37

記　号
VIN
IO
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
出力電流

許容損失＊2

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

＊1：絶対最大定格とは、破壊限界を示す定格であり瞬時動作及び定常動作において、一項目たりとも規格値を超えないように
配慮する必要があります。

＊2：但し、過熱保護により制限されます。

■推奨動作条件＊1

項　目

直流入力電圧範囲

出力電流範囲＊2

動作時接合部温度範囲
動作温度範囲＊2

記　号

VIN1
VIN2
IO
Tjop
Top

条件

IO=0～1A
IO=0～1.5A
VIN≧9.5V

＊1：推奨動作条件とは、電気的特性に示す正常な回路機能を維持するために必要とされる動作条件を示すもので、実使用においては当条件内とする必要があります。
＊2：但し、熱減定格以内で使用する必要があります。

規格値
STA811M

min. max.
8.5 9.5
9.5 40
0 1.5
－30 ＋125
－30 ＋80

単　位

V
V
A
℃
℃

STA811M STA811M

ON/OFF7 ON/OFF7 ON/OFF

C3C3

7

VO. ON/OFF Soft start Soft start
+VO. ON/OFF  

STA811M

■電気的特性

単　位

V

％

kHz

mV

mV

mV/℃

A

V

μA

mA

μA

項　目

設定出力電圧

効率＊1

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

オンオフ
Lowレベル電圧

端子＊2 Low時流出電流

静止時回路電流1

静止時回路電流2

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
fO

      条　件
VLine

      条　件
VLoad

      条　件
ΔVO/ΔT
IS

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件
Iq

      条　件
Iq（off）

      条　件

（Ta＝25℃）
規格値
STA811M

min. typ. max.
6.37 6.5 6.63

VIN＝28V、 IO＝1A
83

VIN＝28V、 IO＝1A
125

VIN＝28V、 IO＝1A
40 100

VIN＝10～30V、 IO＝1A
10 40

VIN＝28V、 IO＝0.2～1A
±0.5

1.6
VIN＝28V

0.5
100

VSSL＝0V
7

VIN＝28V、 IO＝0A
200

VIN＝28V、VON/OFF＝0.3A

＊1：効率は次式により算出されます。
　　
η（%） ＝

  VO・IO 
  × 100

　　  　　　   VIN・IIN
＊2：7番端子は、ON/OFF端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができ

ます。また、ON/OFF端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。ON/OFF端子電圧を
VSSL以下にすることで出力は停止します。ON/OFF端子の電位切り替えは、トランジスタのオー
プンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併用した場合、ON/
OFF用トランジスタにはC3のディスチャージ電流が流れるため、C3の容量が大きい場合は、電
流制限等の保護を行ってください。また、ON/OFF端子はIC内部電源にプルアップされていま
すので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープンとしてください。
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■外形図

端子配列
q SWOUT
w GND
e VIN
r N.C
t GND
y VOS
u ON/OFF
i GND

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.0g

（単位：mm）

■ブロック図

1.15

20.15±0.3

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

7×P2.54±0.1=(17.78)
（根元寸法） 

平面状態図 

0.7 0.7

9±0
.2

2.
3±0

.2

1.
7M

A
X

(1
)

3.
15

±0
.5

(3
.1

)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

（先端寸法） 

（根元寸法） 

R-END

2–
(R

0.
65

)

1 82 3 5 74 6

C1.5±0.5

6

2

GND

1

5,8

GND

VIN

ON/OFF

SW 
OUT

VOUTL

C2C1

VOS

3 VIN

C3

7

PReg. 過電流保護 

STA811M

リセット 

発振器 

+ 
–

+ 
–

コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

ON/OFF 
ソフト 
スタート 

基準電圧 

++

+

Di

■標準接続回路図

C1 ：220μF/50V
C2 ：470μF/25V
C3 ：0.47μF/10V（ソフトスタート機能を使用時のみ）
L1 ：100μH

3.VIN

C1

C3

L1

C2

5,8.GND
2.GND

7.ON/OFF

GND

STA811M
1.SW

6.VOS

++

VOUTVIN

GND

STA810Mシリーズ

■熱減定格

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

–25 0 25 50
周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

75 125100

絶縁板無し 
シリコーングリース使用 
放熱板材質：アルミ 

無限大放熱板 

100×100×2mm (11.5°C/W)

50×50×2mm (17.9°C/W)

25×50×2mm
 (25°C/W)

放熱板なし(37°C/W)

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（%）

PD＝VO・IO　
100 
－1

ηχ
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STA820Mシリーズ フライホイールダイオード内蔵・他励型スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■ラインアップ
品名 出力電圧（V）

STA821M 5

■絶対最大定格＊1
単　位
V
A
W
W
℃
℃
℃/W
℃/W

定格値
31
3

18.2（無限大放熱板使用時）
2.7（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

5.5
37

記　号
VIN
IO
PD1
PD2
Tj
Tstg
θj-c
θj-a

項　目
直流入力電圧
出力電流

許容損失＊2

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）
熱抵抗（接合部－周囲間）

＊1：絶対最大定格とは、破壊限界を示す定格であり瞬時動作及び定常動作において、一項目たりとも規格値を超えないように
配慮する必要があります。

＊2：但し、過熱保護により制限されます。

■推奨動作条件＊1

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲＊2

動作時接合部温度範囲
動作温度範囲＊2

記　号

VIN
IO
Tjop
Top

単位

V
A
℃
℃

＊1：推奨動作条件とは、電気的特性に示す正常な回路機能を維持するために必要とされる動作条件を示すもので、実使用においては当条件内とする必要があります。
＊2：但し、熱減定格以内で使用する必要があります。

規格値
STA821M

min. max.
7 30
0 3
－30 ＋125
－30 ＋80

■電気的特性

単　位

V

％

kHz

mV

mV

mV/℃

A

V

μA

mA

項　目

設定出力電圧

効率＊1

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数

過電流保護開始電流

オンオフ
Lowレベル電圧

端子＊2 Low時流出電流

静止時回路電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
fO

      条　件
VLine

      条　件
VLoad

      条　件
ΔVO/ΔT
IS

      条　件
VSSL
ISSL

      条　件
Iq

      条　件

（Ta＝25℃）
規格値
STA821M

min. typ. max.
4.8 5.0 5.2

VIN＝20V、 IO＝1A
83

VIN＝20V、 IO＝1A
110

VIN＝20V、 IO＝1A
40 100

VIN＝10～30V、 IO＝1A
10 40

VIN＝20V、 IO＝0.5～1.5A
±0.5

3.1
VIN＝20V
0.2

15 25 35
VSSL＝0.2V

4
VIN＝20V、 IO＝0A

＊1：効率は次式により算出されます。
　　
η（%） ＝

  VO・IO 
  × 100

　　  　　　   VIN・IIN
＊2：7番端子は、ON/OFF端子で、コンデンサーを接続することによりソフトスタートさせることができ

ます。また、ON/OFF端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。ON/OFF端子電圧を
VSSL以下にすることで出力は停止します。ON/OFF端子の電位切り替えは、トランジスタのオー
プンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併用した場合、ON/
OFF用トランジスタにはC3のディスチャージ電流が流れるため、C3の容量が大きい場合は、電
流制限等の保護を行ってください。また、ON/OFF端子はIC内部電源にプルアップされていま
すので、外部からの電圧印加はできません。未使用の場合は、オープンとしてください。

■特長
  ・出力電流3A
・高効率：TYP83%（STA821M）
・フライホイールダイオード（ショットキバリアダイ
オード）内蔵
・外付け部品は出力コイルと入出力コンデンサの
3点

・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（110kHZ）を内蔵
・フの字型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・オン／オフ回路内蔵（ソフトスタート可能）

■用途
・テレコム機器用電源
・オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源2次側出力電圧安定化

STA821M STA821M

ON/OFF7 ON/OFF7 ON/OFF

C3C3

7

VO. ON/OFF Soft start Soft start
+VO. ON/OFF  

STA821M
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STA820Mシリーズ

■外形図 （単位：mm）

■ブロック図

■標準接続回路図

1.15

20.15±0.3

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

7×P2.54±0.1=(17.78)
（根元寸法） 

平面状態図 

0.7 0.7

9±0
.2

2.
3±0

.2

1.
7M

A
X

(1
)

3.
15

±0
.5

(3
.1

)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

（先端寸法） 

（根元寸法） 

R-END

2–
(R

0.
65

)

1 82 3 5 74 6

C1.5±0.5

6

2

GNDDi

1

5,8

GND

VIN

ON/OFF

SW 
OUT

VOUTL

C2C1

VOS

3 VIN

7

内部電源 過電流保護 

STA821M

リセット 

発振器 

+ 
–

+ 
–

コンパレータ 

エラーアンプ 

ラッチ＆ 
ドライバ 

過熱保護 

基準電圧 

++

3.VIN

C1

C3

L1

C2

5,8.GND
2.GND

7.ON/OFF

GND

STA821M
1.SW

6.VOS

++

VOUTVIN

GND

端子配列
q SWOUT
w GND
e VIN
r N.C
t GND
y VOS
u ON/OFF
i GND

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.0g

C1 ：1000μF/50V
C2 ：1000μF/25V
C3 ：0.47μF/10V（ソフトスタート機能を使用時のみ）
L1 ：100μH

■熱減定格

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（%）

PD＝VO・IO　
100 
－1

ηχ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

–25 0 25 50
周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

75 125100

無限大放熱板 

100×100×2mm (11.5°C/W)

50×50×2mm (17.9°C/W)

25×50×2mm
 (25°C/W)

放熱板なし(37°C/W)

絶縁板無し 
シリコーングリース使用 
放熱板材質：アルミ 



90 IC

SI-8400L/8500Lシリーズ コイル一体・他励型降圧スイッチング方式

1-1-2 スイッチング方式レギュレータIC

■特長
  ・スイッチングICとコイルを一体化
・外付け部品はわずか2点
・低スイッチングノイズ
・放熱板不要
・過電流、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）…
SI-8500Lシリーズ

■用途
・電話機用電源
・オンボードローカル電源など

■ラインアップ
品名 SI-8401L SI-8501
VO（V） 5.0 5.0
IO（A） 0.5 1.0

■推奨動作条件
項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
IO
Top

単　位

V
A
℃

■絶対最大定格

単　位

V
W
℃
℃

記　号

VIN
PD
Tj
Tstg

項　目

直流入力電圧
許容損失
接合部温度
保存温度

定格値
SI-8400L SI-8500L

35
1.25 3

＋100
－25～＋85

規格値
SI-8401L
7～33
0～0.5

－20～＋85

項　目

直流入力電圧範囲
出力電流範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
IO
Top

単　位

V
A
℃

■電気的特性

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

mVp-p

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数
スイッチングリップル電圧
（C2＝470μF）

過電流保護開始電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
ΔVr

      条　件
IS1

      条　件

（Ta＝25℃）

規格値
SI-8501L
7～33
0～1.0

－20～＋85

単　位

V

％

kHZ

mV

mV

mV/℃

mVp-p

A

項　目

設定出力電圧

効率

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

出力電圧温度係数
スイッチングリップル電圧
（C2＝470μF）

過電流保護開始電流

記　号

VO
      条　件
η

      条　件
f

      条　件
ΔVOLINE
      条　件
ΔVOLOAD
      条　件
ΔVO/ΔTa
ΔVr

      条　件
IS1

      条　件

（Ta＝25℃）
規格値                                                                                                                                       
SI-8501L

min. typ. max.
4.80 5.00 5.20

VIN＝20V、 IO＝0.5
83

VIN＝20V、 IO＝0.5A
60

VIN＝20V、 IO＝0.5A
70 130

VIN＝10～30V、 IO＝0.5A
30 55

VIN＝20V、 IO＝0.2～0.8A
±0.5
45

VIN＝20V、 IO＝0.5A
1.1

VIN＝18V

規格値                                                                                                                                       
SI-8401L

min. typ. max.
4.80 5.00 5.20

VIN＝20V、 IO＝0.3A
80

VIN＝20V、 IO＝0.3A
60

VIN＝20V、 IO＝0.3A
80 100

VIN＝10～30V、 IO＝0.3A
30 40

VIN＝20V、 IO＝0.1～0.4A
±0.5
20 40

VIN＝20V、 IO＝0.3A
0.55

VIN＝10V
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SI-8400L/8500Lシリーズ

■外形図

オープンエアー型
製品質量：約5.1g

SI-8400L SI-8500L

オープンエアー型
製品質量：約14.5g

SI-8400L SI-8500L

■ブロック図

■標準接続回路図

q

e

w

rVIN

Vo

  0.8max.

LIN

GND

(10.16) (7.62) (2.19)(2.17)

14.5±0.5

12
±0

.5

13
.2

±0
.6

10
±0

.2

4.
7

±0
.6

1番ピン側マーク 

φ

y

q w e

r

SK

VIN

VOUT SS GND

LIN

18
3.

7
26

±0
.1

26±0.1

1番ピン側マーク 

  0.6
4 18

2φ

Reg. OCP

OSC Reset

Amp.

TSD

VREF

Comp.

Latch
&

Drive

2

VIN VO

LIN

L1

Di1

MIC1

GND

4 1

3

GND GND

C1 C2

220µF 470µF

+ +

14

3

N.C

2

VOUT

LINGND

SI-8400LVIN

VOVIN

出力 直流入力 

VOVIN

出力 直流入力 

GND GND

C1 C2

C3
470µF 470µF

+ +

16

3 4

N.C

2

VOUT

LINGNDS.S

SI-8500LVIN

＊C3：ソフトスタート機能使用時のみ必要です。

32

Di1

MIC1

GNDS.S.

6 1

4

L1

Reg. OCP

OSC Reset

Amp.

TSD

VREF

Comp.

Latch
&

Drive

VIN VO

LIN

（単位：mm）

■Ta-PD特性

VO：出力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率

注）効率は、入力電圧、出力電流によって
変化する為、効率曲線より求めパーセ
ント表示のまま代入する。

PD＝VO・IO　
100 
－1

ηχ
1.5

1.0

0.5

0
0 25 50

周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

75 100

SI-8400L

3.0

2.0

1.0

0
0 25 50 75 100

SI-8500L

周囲温度 Ta (°C)

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)
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多出力タイプご使用に際して多出力タイプご使用に際して

■放熱と信頼性
一般にICの信頼性は、その動作時の温度によって大きく左右されます。放熱
には細心の注意を払い、ICを放熱器に取り付ける際には、必ずシリコーング
リースを塗布して、しっかりと締め付けてください。放熱器の設計には、充分余
裕を設けてください。また、実際の放熱には、空気の対流なども、ご配慮くだ
さい。
また、周辺部品であるコンデンサおよびコイルの信頼性も熱と関係がありま
す。動作時の使用温度が高いと寿命低下の原因となります。また、許容温
度を超えた場合には、コイルの焼損、コンデンサの破壊を生じます。したがっ
て、出力平滑用コイル、入出力コンデンサが動作中に許容温度を超えないよ
う充分確認する必要があります。特に、コイルの定格に余裕を設け、その発
熱を抑えるようにしてください。（周辺部品については個々の使用上の注意
を参考にしてください。）

■熱設計
絶対最大定格に示す接合部温度Tj（max.）は、製品固有の値であり、厳守す
る必要があります。このためには、使用条件により変化する最大損失PD
（max.）、最大周囲温度Ta（max.）に応じた放熱設計が必要となります。これをわ
かりやすくグラフ化したものがTa-PD特性です。放熱器設計は以下の手順で
行います。
１．最大周囲（セット内）温度Ta（max.）を求める。
2．最大損失PD（max.）を求める。
3．Ta-PD特性グラフ上の交点より放熱器の大きさを決定する。

以上により、放熱器が決定されたことになりますが、実際には10～20％程度
のディレーティングでの使用が一般的です。また実装上の違いにより、放熱
効果が大きく左右されることがありますので実装レベルでの放熱器温度ある
いはケース温度を確認することが重要です。各製品別にTa-PD特性を添付
していますので参照願います。

■締め付けトルク
STA800Mシリーズ（バネ止めによる取り付け時）

0.588～0.784〔N・m〕（6.0～8.0〔kgf・cm〕）
としてください。

■推奨シリコーングリース
●信越化学工業（株） G746
●モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社　 YG6260
●東レ・ダウコーニング・シリコーン（株） SC102
シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸透し、製品
の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリースの選定には
十分な確認を行ってください。

1-1-3 多出力タイプレギュレータIC
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1-1-3 多出力レギュレータIC

STA801M  2出力・他励型降圧スイッチング方式

■ラインアップ

品名 出力電圧（V）
Ch1 Ch2（1出力を選択）

STA801M 5 9.0 / 11.5 / 12.1 / 15.5

■絶対最大定格
単　位
V
W
W
℃
℃

定格値
43

6.7（無限大放熱板使用時）
1.6（放熱板なし、自立使用時）

＋125
－40～＋125

記　号
VIN
PD1
PD2
Tj
Tstg

項　目
直流入力電圧

許容損失

接合部温度
保存温度

■推奨動作条件
項　目

直流入力電圧範囲
各出力電流範囲
動作時接合部温度範囲

記　号

VIN
IO
Tjop

単位

V
A
℃

規格値
min. max.

Ch2 VOmax.＋2 40
0 0.5
－20 ＋125

■特長
  ・2出力を1パッケージ化
・小型インラインパッケージ
・出力電流（0.5A×2出力）
・Ch2側の出力電圧は4つの中から選択可能
・フライホイールダイオード（ショットキバリアダイ
オード）内蔵
・外付け部品はわずか7点（2出力）
・位相補正及び出力電圧を内部にて調整済み
・基準発振器（125kHZ）を内蔵…高周波化によ
りチョークコイルの小型化が可能（当社比）
・過電流、過熱保護回路内蔵
・ソフトスタート回路内蔵（出力ON/OFF可能）

■用途
・BS、CSアンテナ用
・スイッチング電源の2次側安定化用
・各種電子機器など

■電気的特性

※効率は片chのみ動作させた値で次式より算出されます。7.5mAは未使用出力の無負荷時回路電流　
ICC　

のため差引きます。
2

η ＝
　　 　VO・IO  

×100（％）
  　　VIN・（IIN-0.0075）

（ Ta＝ 25℃ ） 

単　位 

V

％ 

mV/℃ 

mV

mV

V

V

V

V

％ 

mV/℃ 

mV

mV

mA
kHZ
A

記　号 

VO1
      条　件 
η 1

      条　件 
Δ VO/Δ Ta1
Δ VOLINE1
      条　件 
Δ VOLOAD1
      条　件 
VO2-1
      条　件 
VO2-2
      条　件 
VO2-3
      条　件 
VO2-4
      条　件 
η 

      条　件 
Δ VO/Δ Ta
Δ VOLINE
      条　件 
Δ VOLOAD
      条　件 
ICC
f
IS1

項　 目 

設定出 力 電圧 1

効率 ※ 

出 力 電圧温度係 数 

ラ イ ン レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

ロ ー ド レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

設定出 力 電圧 2-1

設定出 力 電圧 2-2

設定出 力 電圧 2-3

設定出 力 電圧 2-4

効率 ※ 

出 力 電圧温度係 数 

ラ イ ン レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

ロ ー ド レ ギ ュ レ ー シ ョ ン 

無負 荷時回路電流 
ス イ ッ チ ン グ 周波数 
過電流保護開始電流 

Ch1

Ch2（ 1出 力 を 選択） 

VO2-4

共通 

規格値 
STA801M

min. typ. max.
4.80 5.00 5.20

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
80

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
± 0.5
30 90

VIN＝ 10～ 30V、 IO＝ 0.3A
10 40

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.1～ 0.4A
8.64 9.00 9.36

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
11.04 11.50 11.96

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
11.62 12.10 12.58

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
14.88 15.50 16.12

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
89

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.3A
± 2.0
40 130

VIN＝ 20～ 30V、 IO＝ 0.3A
30 120

VIN＝ 20V、 IO＝ 0.1～ 0.4A
15
125

0.51 0.7
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STA801M

■外形図

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約2.5g

端子配列
q VO2 Cont
w VOS1
e SS1
r SWOUT1
t GND
y VIN
u SWOUT2
i SS2
o VOS2－2
!0 VOS2－1

■ブロック図

1.15

25.25±0.3

C1.5±0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+0.2
–0.1 0.55+0.2

–0.1

9×P2.54±0.5=22.86±1

（先端寸法） 

9±0
.2

(1
)

3.
15

±0
.5

(3
.1

)

4±0.2

1.2±0.1

2–(R1)

4.3±0.7

（先端寸法） 

R-END

2–
(R

0.
65

)

0.55+0.2
–0.1

（単位：mm）

SW1VIN

SS1

SS2

VO2 Cont

GND

6

3

1

5

4

VOS12

Drive
PWM
Logic

PWM
+

–

+

–

Vref

P.Reg.

SW2

VOS2 –1
8

4

VOS2 –29

10
Drive

PWM
Logic

PWM
+

–

+

–

Vref

OCP

TSD

OCP

PWM
OSC

f/4
Reset

Amp.

Amp.

STA800M

■標準接続回路図

+

4SWOUT1VIN
VIN

VO2 Cont

GND
GND

SS1

SS2

VOS1

VOS2

VOS2

SWOUT2

–2

–1

2

7

10

9

6

3

8

1

5

L1

Ch 1

Ch 2

VO1

VO2

Or

L2

150   Hµ

5V:100   H

Open:ON
Low  :OFF

µ

330  F
C3

C2

µ

330  Fµ

C1
220  F

C4

0.47  F

C5
0.47  F

µ

µ

µ
+

+

+

+Open:ON
Low  :OFF

Ch2のVOS2-1、VOS2-2の接続方法については
Web詳細情報の出力選択方法をご参照くだ
さい。

■Ta-PD特性

7

6

5

4

3

2

1

0

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)
0–30 25 50 75 100 125

無限大放熱板付き 

放熱板なし 
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SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW    2出力・降圧スイッチング方式

■推奨動作条件＊1

項　目

入力電圧範囲

出力電圧範囲
出力電流範囲
動作時接合部温度範囲
動作温度範囲

記　号

VIN
VCC
VC/E
VO
IO
Tjop
Top

単　位

V
V
V
V
A
℃
℃

■絶対最大定格＊1

単　位

V
V
V
W
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号

VIN
VCC
VC/E
PD
Tj
Tstg
θ j-c
θ j-a

項　目

入力電圧

許容損失＊2,＊3

接合部温度
保存温度
熱抵抗（接合部－ケース間）＊2

熱抵抗（接合部－周囲間）＊2

定格値
SPI-8001TW SPI-8002TW SPI-8003TW

21 40 40
21 40 40
21 40 40

3.0
　　　　　　　 ＋135 ＋150
                    －40～＋135 －40～＋150

9.0
35.8

■特長
・2つのレギュレータICを1パッケージ化
・出力電流：1.5A×2（HSOP16Pin面実装
パッケージ）

・高効率:TYP 80%（SPI-8001TW）、TYP 78%
（SPI-8002TW）
・出力電圧可変：1.0～16V（SPI-8001TW）、
1.0～24V（SPI-8002TW）

・基準発振器（250kHz）を内蔵―チョークコイル
の小型化が可能

・低消費回路電流：≦1μA（出力OFF時）
・高精度基準電圧：±1%
・フの字型過電流保護、過熱保護回路内蔵
・オン／オフ回路内蔵（ソフトスタート可能）―
ch毎で可能

■用途
・オンボードローカル電源
・OA機器
・スイッチング電源２次側出力電圧安定化

＊1：絶対最大定格とは、破壊限界を示す定格であり瞬時動作及び定常動作において、一項目たりとも規格値を超えないように
配慮する必要があります。

＊2：ガラスエポキシ基板70.0cm2（銅箔エリア 30.8cm2）実装時
＊3：但し、過熱保護により制限されます。

規格値
SPI-8001TW SPI-8002TW SPI-8003TW

min. max. min. max. min. max.
VO＋3 20 VO＋3 38 VO＋3 38
4.5 20 4.5 38 4.5 38

20 38 38
1 16 1 24 1 24

1.5 1.5 1.5
－30 ＋135 －30 ＋135 －30 ＋125
－30 ＋135 －30 ＋135 －30 ＋85

＊1：推奨動作条件とは、電気的特性に示す正常な回路機能を維持するために必要とされる動作条件を示すもので、実使用においては当条件内とする必要があります。

1-1-3 多出力レギュレータIC



97IC

SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW

■電気的特性＊1

単　位

V

mV/℃

%

%

kHz

mV

mV

A

mA

mA

μA

μA

mA

mA

V

V

μA

V

μA

項　目

設定基準電圧

基準電圧温度係数

効率1＊2

効率2＊2

動作周波数

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

過電流保護開始電流

静止時回路電流1

静止時回路電流2

静止時回路電流3

静止時回路電流4

静止時回路電流5

静止時回路電流6

Highレベル電圧

C/E端子 Lowレベル電圧

High時流入電流

Lowレベル電圧
SS端子＊3

Low時流入電流

記　号

VREF
      条　件
ΔVREF/ΔT
      条　件
Eff1

      条　件
Eff2

      条　件
fosc

      条　件
VLine

      条　件
VLoad
      条　件
IS

      条　件
IIN

      条　件
ICC

      条　件
IIN（off）

      条　件
ICC（off）
      条　件
IIN（ssov）
      条　件
ICC（ssov）
      条　件
VC/EH

      条　件
VC/EL

      条　件
IC/EH

      条　件
VSSL

      条　件
ISSL

      条　件

（Ta＝25℃）

＊1：電気的特性とは、上表各項目に示してある測定条件でＩＣを動作させた場合に保証される特性値規格です。

＊2：効率は次式により算出されます。

VO · IO
η (%) = × 100

VIN · IIN

＊3：6番、１１番端子は、SS端子で、コンデンサを接続することによりソフトスタートさせることができます。また、SS端子を用い、出力をON/OFFすることが可能です。SS端子電圧をVSSL以下
にすることで出力は停止します。SS端子の電位切り替えは、トランジスタのオープンコレクタ駆動等で行うことができます。尚、ソフトスタートと、ON/OFFを併用した場合、ON/OFF用トラ
ンジスタにはＣ4、C5のディスチャージ電流が流れるため、コンデンサ容量が大きい場合は、電流制限等の保護を行ってください。また、SS端子はＩＣ内部電源にプルアップされていますの
で、外部からの電圧印加はできません。

規格値                                                                                                                                 
SPI-8001TW SPI-8002TW

min. typ. max. min. typ. max.
0.996 1.006 1.016 0.996 1.006 1.016

VIN＝10V、VO＝1V、IO＝0.1A
±0.1 ±0.1

VIN＝10V、VO＝1V、IO＝0.1A、Ta＝－30～＋135℃
80 78

VIN＝VCC＝15V、VO＝5V、IO＝0.5A、IINはICCを含む
83 81

VIN＝15V、VO＝5V、IO＝0.5A、VCC＝5V、IINはICCを含まない
250 215 250 285
VIN＝VCC＝15V、VO＝5V、IO＝0.5A

30 60 30 60
VIN＝VCC＝10～20V、VO＝5V、IO＝1A
10 40 10 40
VIN＝VCC＝15V、VO＝5V、IO＝0.2～1.5A

1.6 1.6
VIN＝VCC＝15V

4 4
VIN＝15V、VCC＝5V、IO＝0V、VO≦12V
8.5 8.5

VCC＝15V、IO＝0A
1 1

VIN＝15V、VC/E＝0V or Open
1 1

VCC＝15V、VC/E＝0V or Open

2 2
VIN＝VCC＝15V
0.8 0.8
VIN＝VCC＝15V

95 95
VC/E＝20V

0.5 0.5
VIN＝VCC＝15V

60 80 60 80
VSSL＝0V、VIN＝VCC＝15V

                                                                         
SPI-8003TW

min. typ. max.
0.996 1.006 1.016

VIN＝14V、IO＝0.1A
±0.1

VIN＝14V、IO＝0.1A、Ta＝－30～＋125℃
78

VIN＝VCC＝14V、VO＝5V、IO＝0.5A、IINはICCを含む
81

VIN＝14V、VCC＝5V、VO＝5V、IO＝0.5A、IINはICCを含まない
200 400
VIN＝14V、IO＝0.1A、Cosc＝100pF

30 60
VIN＝VCC＝9～18V、VO＝5V、IO＝1A

10 40
VIN＝VCC＝14V、VO＝5V、IO＝0.2～1.5A
1.6

VIN＝VCC＝14V
4

VIN＝14V、VCC＝5V、IO＝0A、VO≦12V
8.5

VCC＝14V、IO＝0A
1

VIN＝14V、VC/E＝0V or Open
1

VIN＝14V、VC/E＝0V or Open
4

VIN＝14V、VCC＝5V、IO＝0A、SS1＝SS2＝0V
8.5

VCC＝14V、IO＝0V、SS1＝SS2＝0V
2

VIN＝VCC＝14V
0.8

VIN＝VCC＝14V
95

VC/E＝20V
0.5

VIN＝VCC＝14V
60 80

VSSL＝0V、VIN＝VCC＝14V
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■ブロック図

SPI-8001TW/SPI-8002TW

RESET

3V

1V

3V

AGND

SS16

AmpBuffer-Amp

VREF17

R5

C4

VREFVC/E

VCC

3

14

C/E

VIN1 2

TSDfdown

+

SWOUT1

DGND1

DGND2

VIN2

4

5

15

13

L1

Di1

L2

C2

R1

R2

R3

R4

VO1

VO2

AGND

f down
cut

+

–
+

– PWM

AGND

1、9

+

–
–

C7

+

C1 C6

VIN

Di2

3V

SS211

AmpBuffer-Amp

VREF210R6

C5 +

12

SWOUT2

C3

+

–
+

– PWM

+

–

C8

OSC

RESET

PRegStart

f down
cut

Drive
PWM
Logic

OCP

OCP

Drive
PWM
Logic

UVLO

–

■外形図 （単位：mm）

10.5±0.2

2.
5±

0.
2

2.
75

M
A

X

7.
5±

0.
2

0.4+0.15/–0.051.27±0.25

2.
0+

0.
2/

–0
.0

8

A 部 

10
.5

±0
.3

0.
9±

0.
3

0~0.1

0~8°

0.25+0.15/–0.05

(2
)

(4
.5

)

1+0.1/–0.05

（フィン厚） 

1.35±–0.2

（裏面からリード根元） 

12.2±–0.2

（ゲート残り寸法を含まず） 

S 0.10 S

A部拡大図 

16 9

1 8

(11)

916

端子配列
q AGND o AGND
w VIN1 !0 VREF2
e VCC !1 SS2
r SWout1 !2 DGND2
t DGND1 !3 SWout2
y SS1 !4 C/E
u VREF1 !5 VIN2
i N.C !6 N.C

1-1-3 多出力レギュレータIC

端子配列（SPI-8003TW）
q AGND o AGND
w VIN1 !0 ROSC
e VCC !1 VREF2
r SWout1 !2 SS2
t DGND1 !3 DGND2
y SS1 !4 SWout2
u VREF1 !5 C/E
i COSC !6 VIN2

SPI-8003TW

3V

1V

3V

AGND

SS16

AmpBuffer-Amp

VREF17

R5

R7
C9

C5

C6

VREFVC/E

VCC

3

15 C/E

VIN1 2

TSDfdown

+

SWOUT1

DGND1

DGND2

VIN2

4

5

16

14

L1

Di1

L2

C2

R1

R2

R3

R4

VO1

VO2

AGND

f down
cut

+

– +

–

PWM

AGND

1、9

+

–
–

C7

+

C1 C4

VIN

Di2

3V

SS212

AmpBuffer-Amp

VREF211

10

8

R6

+

13

SWOUT2

C3

+

–
+

–

PWM

+

–

C8

OSC
RESET

PRegStart

f down
cut

Drive
PWM
Logic

OCP

OCP

Drive
PWM
Logic

UVLO

–

Cosc

Rosc

製品質量：約0.86g
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■標準回路図

C1 ：220μF/50V
C2、C3 ：470μF/25V
C4、C5 ：1μF
C6、C7、C8：0.1μF

VIN

GND

VC/E

VCC

3

VIN1 SWout1

R5

C4

C1C6

+

2 4

SS1
6

11

DGND1
5

VIN2
15

SS2

DGND2
12

7
VREF1

13
SWout2

10
VREF2

R6 

C5

C/E

AGND

Ch2

Ch1

14

1、9

Di2

L2

IREF2

C3

V02

C8

+

GND

Di1

L1

IREF1

C2

R1

R2

R3

R4

V01

C7

+

SPI-8000TW

SPI-8001TW/SPI-8002TW/SPI-8003TW

注１：効率は、入力電圧、出力電流によって変化する為、代表特性例の効率曲線より求め、パーセント表示のまま代入する。
注２：Di熱設計は別途行う必要があります。

■熱減定格

VO：出力電圧
VIN：入力電圧
IO ：出力電流
ηχ：効率（％）
VF：D1順方向電圧
SJPB-H6…0.45V（IO＝1A）

PD＝VO・IO　
100 
－1
   
－VF・IO  1－ 

VO
ηχ  VIN

–25
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 25 50 75 100 125 135 150

許
容
損
失

 P
D
 (

W
)

周囲温度 Ta (°C)

69.2°C/W (0.84 cm2)

52.3°C/W (3.34 cm2)

42.6°C/W (8.64 cm2)

35.8°C/W (30.8 cm2)
（銅箔面積） θ j-a

38.2°C/W (15.6 cm2)

ダイオード Ｄi1、Ｄｉ2
・Ｄｉには、必ずショットキーバリアダイオードを使用してください。
ファーストリカバリダイオードを使用した場合、リカバリおよびオン電圧による逆電圧印加によりＩＣを破壊する恐れがあります。

チョークコイル Ｌ1、L2
・チョークコイルの巻き線抵抗が大きい場合、効率が低下し規格の値に達しない場合があります。
・ 過電流保護開始電流が2A程度のため、過負荷・負荷短絡時の磁気飽和によるチョークコイルの発熱に注意願います。
・チャンネル間（SWout1-SWout2）の干渉を抑えるため、閉磁型コイルをご使用ください。
コンデンサ Ｃ1、Ｃ2、C3
・Ｃ1、Ｃ2およびC3には大きなリップル電流が流れますので、スイッチング電源用高周波低インピーダンス品をご使用ください。特にＣ2、C3のインピー
ダンスが高い場合、低温時にスイッチング波形に異常を起こすことがあります。又、Ｃ2、C3にOSコン、タンタルコンデンサ等直流等価抵抗（ＥＳＲ）

が極端に小さいコンデンサを使用した場合、異常発振となる可能性があるため使用しないでください。
抵抗 R1、R2、R3、R4
・ R1、R2、R3、R4は出力電圧を設定する為の抵抗です。IREFが1mA程度となるよう設定してください。たとえば、R1、R2の値を求める式は以下のよう
になります。

(VO1–VREF1) (VO1–V) VREF1 1
R1=

IREF1
=

1×10–3 (Ω), R2=
IREF1

=
1×10–3 1(KΩ)

◎最適な動作環境とするためには、各部品を最短で配置することが必要です。

=··

R5、R6 ：1kΩ
L1、L2 ：47μH
Di1、Di2 ：SJPB-H6
　　（サンケン製）

VIN

GND

VC/F

VCC

3

VIN1 SWout1

R5

C5

C1C4

C9 R7

+

2 4

SS1
6

12

DGND1
5

VIN2
16

SS2

DGND2
13

7
VREF1

14
SWout2

11
VREF2

R6 

C6

C/E

AGND CORC RCSC

Ch2

Ch1

15

1、9 10

Di2

L2

IREF2

C3

VC2

C8

+

GND

Di1

L1

IREF1

C2

R1

R2

R3

R4

VC1

C7

+

8

SPI-8003TW

C1 ：220μF/50V
C2、C3 ：470μF/25V
C4 ：1μF/50V
C5、C6 ：1μF/10V
C7、C8 ：0.1μF/50V

C9 ：100pF/10V
L1、L2 ：47μH
R2、R4 ：1kΩ
R5、R6 ：1kΩ
Di1、Di2 ：SJPB-H6（サンケン製）
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SI-3000KWMシリーズ 2出力・面実装・低損失型ドロッパ方式

■絶対最大定格

単　位

V
V

A

W
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号

VIN＊1

VC
IO1
IO2
PD＊2

Tj
Top
Tstg
θ j-a
θ j-c

項　目

直流入力電圧
出力制御端子電圧

出力電流＊1

許容損失（2出力 ON）
接合部温度
動作時周囲温度
保存温度
接合部－周囲温度熱抵抗
接合部－リード間熱抵抗

定格値
SI-3002KWM

18
6
1.0
1.0
1

－30～＋125
－30～＋85
－40～＋125

95
6

＊1：PD＝（VIN‐VO1）×IO1＋（VIN‐VO2）×IO2の関係がありますので、使用条件によってはVIN（max）、IO1（max）、IO2（max）が
限定されます。

＊2：ガラスエポキシ基板 30×30mm2（銅箔エリア4.3%）実装時
この製品は過熱保護回路を内蔵しており、接合部温度が135℃以上になると動作することがあります。

（Ta＝25℃）

■電気的特性

単　位

V

mV

mV

V

mV/℃

dB

A

mA

mA

V
V

μA

μA

V

項　目

出力電圧

ラインレギュレーション

ロードレギュレーション

入出力電圧差

出力電圧温度係数

リップル減衰率

過電流保護開始電流＊1

静止時回路電流

オフ時回路電流

制御電圧（出力ON）＊2

制御電圧（出力OFF）
  VC端子 制御電流（出力ON）

制御電流（出力OFF）

出力OFF時電圧

記　号

VO1
      条　件
VO2

      条　件
ΔVOLINE1
      条　件
ΔVOLINE2
      条　件
ΔVOLOAD1
      条　件
ΔVOLOAD2
      条　件
VDIF1

      条　件
ΔVO1/ΔTa
      条　件
ΔVO2/ΔTa
      条　件
RREJ1

      条　件
RREJ2

      条　件
IS1 1

      条　件
IS1 2

      条　件
Iq

      条　件
 Iq（OFF）
      条　件
VC、IH
VC、IL
IC、IH

      条　件
IC、IL

      条　件
VO（OFF）

＊1：IS1 1およびIs1 2の規格値は出力電圧VO1およびVO2（条件VIN過電流保護開始電流の条件、IO＝10mA）の－5%降下点です。
＊2：出力制御端子Vcはオープンで出力はオフします。各入力レベルはLS-TTL相当です。従ってLS-TTLによる直接ドライブも可能です。

1ch、2ch同時ON/OFFタイプ

■特長
・小型面実装パッケージ（TO252-5）
・出力電流： 1.0A×2
・低損失 VDIF≦0.6V（IO＝1A時）
・過電流、過熱保護回路内蔵

■用途
・2次側安定化電源（ローカル電源）用

1-1-3 多出力レギュレータIC

規格値
SI-3002KWM

min. typ. max.
3.234 3.300 3.366

VIN＝5V、IO＝10mA
2.450 2.500 2.550

VIN＝5V、IO＝10mA
20

VIN＝4.5～10V、IO＝10mA
20

VIN＝4.5～10V、IO＝10mA
30

VIN＝5V、IO＝0～1A
30

VIN＝5V、IO＝0～1A
0.6

IO＝1A
±0.3

Tj＝0～100℃
±0.3

Tj＝0～100℃
60

VIN＝5V、f＝100～120Hz
60

VIN＝5V、f＝100～120Hz
1.2

VIN＝5V
1.2

VIN＝5V
1 1.5

VIN＝5V、IO＝0A、VC＝2V
0.5

VIN＝5V、VC＝0V
2

0.8
5

VC＝2.7V
－100

VC＝0.4V
0.5
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SI-3000KWMシリーズ

■外形図 （単位：mm）

端子配列
q VC
w VO1
e GND
r VIN
t VO2

■ブロック図

VC

1

3

2

5

VIN

VC

CIN

ON/
OFF

REF

TSD

OCP

Drive

+

4

+

–
–

+

+

COUT2

COUT1

AMP2

VOUT2

VOUT1

GND

–

+

+

OCP

Drive

AMP2
–

+

CIN：入力コンデンサ（0.1～10μF程度）
入力ラインにインダクタンスを含む場合や配線が長い場合に必要です。

CO1、CO2：出力コンデンサ（22μF以上）
SI-3000KWMシリーズは、出力コンデンサにセラミックコンデンサ等の低ESR
タイプのコンデンサを使用しますと出力電圧が発振する場合があります。

樹脂封じ型
不燃化度：94V-0
製品質量：約1.48g

6.60±0.20

5.34±0.20

0.50±0.10

2.30±0.20

0.50±0.10

(1.00)

1 2 3 4 5

1.27 TYP 1.27 TYP

SEATING PLANE
           0.00～0.127

1.
10

±0
.2

0

6.
10

±0
.2

0
2.

70
±0

.2
0

9.
90

±0
.3

0

(0
.8

9)

0～8°

6.60±0.20

5.34±0.20

(5.04)

R0
.3

25

(1.50)

(4
.0

6)

2.
70

±0
.2

0

9.
90

±0
.3

0

0.50±0.10

2.30±0.20

1.
18

±0
.2

0

0.1
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A4490EES 3出力・面実装・降圧スイッチング方式

■絶対最大定格

単　位

V
V
V
mA
℃
℃
℃
℃/W

記　号

VBB
VLXn
VIN
IENB
Tj
Tstg
Ta
Rθja

定格値                                                                                                                         
min. typ. max.

36
－1 36
－0.3 7

1
150

－55 150
－40 85

37

条　件

電流制限された電圧源でドライブすること

JEDEC規定の4層基板を使用して測定

項　目

入力電圧
LX端子印加電圧
パワーオンリセット端子印加電圧
ENB端子流入電流
接合部温度
保存温度
動作周囲温度
熱抵抗（接合－周囲間）

■特長
・出力電流：1.5A×3
・小型面実装（4×4mmm、MLP20ピン）パッケージ
・固定周波数：500kHz
・マルチフェイズスイッチング
・各コンバータは独立制御
・パワーオンリセットフラグ出力
・内部位相補償

■用途
・プリンタ用電源
・携帯機器用電源
・オンボードローカル電源

単　位
V
V
℃
℃

規格値
4.5～34
－0.7～34
－40～＋85
－40～＋125

記　号
VBB
LX
Ta
Tj

項　目
入力電圧範囲＊

LX端子電圧
動作周囲温度
接合部温度

■推奨動作条件

＊：VBB＜6Vの場合はVDD端子をVBBに接続してください。

■電気的特性

単　位

mA

μA
V
mA
μA
nA
V

%

kHz
%
%

mΩ

ms
A

V

mV
μA
V
μA
ms
%VFB
%VFB
%
V
V
V
V
mV
mV
V
℃
℃

記　号

IBBON

IBBOFF
VDD

IDD

IBIAS
VFB

Vo

fSW
DCMAX
DCMIN

RDS(ON)

tss
ILIM
VIL
VIH

VENB(hys)
IIL

VPORZL
IPORZH
tPOR

VREGUV(su)
VREGUV(sd)
VREGUV(suhys)
VBBUV(su)
VBBCPUV(su)
VBBUV(sd)
VBBCPUV(sd)
VBBuv(sdhys)
VBBCPUV(sdhys)
VBBUV(por)
TjTSD
TjTSD(hys)

規格値                                                                                                                                                                  
min. typ. max.

1 2

1
3.5 5.5

5.0
1.0

－400 －100 100
0.8

－2.5 ＋2.5
－3.5 ＋3.5
470 550 630
90

5
450
700
560
870

0.625 1.25 1.875
2.0

0.8
2.0
300 500
－1 1

0.4
－1 1
75 115 155

85
80
5

3.9 4.3 4.6
3.9 4.2 4.4
3.7 4.1 4.5
3 3.5 4.1

500
600
3.6
165
15

条　件
　

ENBx＝0V

ENBx＝high
ENBx＝0V

VREGX＝5V, Io＝0～1.5A, Ta＝-20～85℃　
VREGX＝5V, Io＝0～1.5A, Ta＝-40～85℃　

Tj＝25℃, ILOAD＝1.5A, VBB＝6.0V
Tj＝125℃, ILOAD＝1.5A, VBB＝6.0V
Tj＝25℃, ILOAD＝1.5A, VBB＝4.5V
Tj＝125℃, ILOAD＝1.5A, VBB＝4.5V

Duty 90%時のピーク電流

VIH≦5V
IPORZL＝1mA Fault asserted
VPORZL＝5V Fault not asserted
CPOR＝470nF
FB1,FB2,FB3立ち上り時
FB1,FB2,FB3立ち下り時

外部VDD入力なし、VBB立ち上り時
外部VDD入力あり、VBB立ち上り時
外部VDD入力なし、VBB立ち下り時
外部VDD入力あり、VBB立ち下り時
外部VDD入力なし
外部VDD入力あり
VBB立ち下り時
温度上昇時
復帰温度(Recovery)＝TjTSD－TjTSD(hys)

項　目

無負荷時入力電流

VDD端子電圧

VDDバイアス電流

FB端子バイアス電流
フィードバック電圧

出力電圧レギュレーション

動作周波数
最大ON-Duty
最小ON-Duty

ON抵抗

ソフトスタート時間
過電流保護

ENB端子電圧

ENB端子ヒステリシス電圧
ENB端子電流
パワーオンリセット端子電圧
パワーオンリセット端子リーク電流
パワーオンリセット時間
VREG UVLO 立ち上り時
VREG UVLO 立ち下り時
VREG UVLO 立ち上りヒステリシス

VBB UVLO 立ち上り時

VBB UVLO 立ち下り時

VBB UVLO立ち下りヒステリシス

VBB UVLO 通知電圧
過熱保護動作温度
過熱保護動作ヒステリシス

ENBx＝high, ILOAD＝0mA, VBB＝12V, フィードバック抵抗
に流れる電流は考慮しない。

（Ta＝25℃、特に指定が無い場合VBB＝6～34V、VDDは外部から供給）

1-1-3 多出力レギュレータIC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A4490EES

■外形図（MLP20）

樹脂封じ型
不燃化度：UL規格94V-0
製品質量：約1.36g

（単位：mm）

■ブロック図／標準接続回路図

■標準接続回路図

4.00±0.15

4.00±0.15

0.75±0.05

0.30

0.95

0.50

4.10

4.10

2.60

2.60

0.40 +0.15
–0.10

0.25 +0.05
–0.07

2.60

2.60

20

20

2
1

2
1

20

1
2

A

B

SEATING
PLANEC0.08

21X C

0.05

D

C1

100nF

C3

47nF

L1

D1

D2

D3

C4

VREG1 
5V/1.5A

VBB

VREG2 
3.3V/1.5A

VREG3 
1.0V/1.5A

10μF

C5

R1

R2

R3

R4

R5

R6

10μF

C6

10μF

C7

10μF

C9

10μF

C10

10μF

C11

10μF

C12

10μF

C13

10μF

C8

10μF

15μH

L2

10μH

L3

4.7μH

C14

470nF

47nF

Charge Pump

C2

VBB

VDD

VBB

Regulator

Switch

Bias Supply

100kΩ 

VDD

ENB1

ENB2

ENB3

PGND

PORZ

POR BLOCK

CPOR

SS

VCP

VCP

VBB1

LX1

FB1

VBB2

LX2

FB2

VBB3

LX3

FB3

GND

Switcher #1 
PMW Control

SS

VCP

Switcher #2 
PMW Control

SS

VCP

Switcher #3 
PMW Control

C
P
1

C
P
2

VBB

VREG1

VREG2

VREG3

Microcontroller or 
Contoroller Logic

VDD

PORZ

CPOR

ENB1

ENB2

ENB3

PGND

GND

CP1 CP2 VCP
VBB1

LX1

FB1

VBB2

LX2

FB2

FB3

VBB3

LX3

A4490
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パッケージ

ZIP15Pin with Fin
ZIP15Pin
ZIP15Pin
ZIP18Pin with Fin
ZIP18Pin with Fin
ZIP18Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin
ZIP18Pin with Fin
ZIP21Pin with Fin
面実装44PIn
ZIP21Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin
ZIP23Pin with Fin

備　考

シーケンサ内蔵
検出抵抗内蔵、シーケンサ内蔵
検出抵抗内蔵、保護回路内蔵,シーケンサ内蔵
検出抵抗内蔵
検出抵抗内蔵、保護回路内蔵

シーケンサ内蔵
シーケンサ内蔵、保護回路内蔵
シーケンサ内蔵
検出抵抗内蔵、シーケンサ内蔵
検出抵抗内蔵、保護回路内蔵,シーケンサ内蔵

掲載頁

108
108
110
112
114
116
118
118
120
120
122
124
126
128
130
130

出力電流（A）
1.0 1.2 1.5 2.0 3.0

SLA7022MU SLA7029M
SMA7022MU SMA7029M

SMA7036M
SLA7027MU SLA7024M SLA7026M
SLA7031M SLA7032M SLA7033M
SLA7050M SLA7051M SLA7052M
SLA7070MR SLA7071MR SLA7072MR SLA7073MR
SLA7070MPR SLA7071MPR SLA7072MPR SLA7073MPR
SLA7080MR SLA7081MR SLA7082MR SLA7083MR
SLA7080MPR SLA7081MPR SLA7082MPR SLA7083MPR

SLA7042M SLA7044M
SLA7065M SLA7066M SLA7067M

SI-7321M
SLA7060M SLA7061M SLA7062M
SLA7075MR SLA7076MR SLA7077MR SLA7078MR
SLA7075MPR SLA7076MPR SLA7077MPR SLA7078MPR

励磁方式

2相励磁

2相/1-2相励磁

2W1-2相励磁μStep対応

4W1-2相励磁μStep対応

モータ
電源電圧（V）
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46
～46

2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC

入力タイプ
Phase
Phase
クロック
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase
Phase
クロック
クロック
クロック
クロック
クロック
クロック
クロック

備考

IC2個にて1モータ駆動
IC2個にて1モータ駆動
IC2個にて1モータ駆動

デュアルステッパー

過電流保護機能つき

掲載頁
134
136
138
140
140
140
142
144
142
146
148
150
150
152
154
156

製品名
A3901SEJ
A3966SLB
A3982SLB
A3959SB
A3959SLB
A3959SLP
SPI-7210M
A3988SEV
SPI-7215M
A3967SLB
A3983SLP
A3977SED
A3977SLP
A3984SLP
A3987SLP
A4983SET

励磁方式

2相/1-2相励磁

2相/1-2相/W1-2相励磁

2W1-2相励磁μStep対応

4W1-2相励磁μStep対応

パッケージ
DFN10Pin
SOP16Pin
SOP24Pin
DIP24Pin
SOP24Pin
eTSSOP28Pin
HSOP16Pin
QFN36Pin
HSOP16Pin
SOP24Pin
eTSSOP24Pin
PLCC44Pin
eTSSOP28Pin
eTSSOP24Pin
eTSSOP24Pin
QFN28Pin

2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

早　見　表早　見　表

1-2 モータ駆動用IC

パッケージ
ZIP18Pin with Fin

備　考 掲載頁
158

励磁方式
2相/2-3相励磁

製品名
SLA7611M

3相ステッピングモータ駆動用IC
出力電流（A）
3.0

電源電圧（V）
～36

製品名
PG001M

電源電圧（V）
4.5～5.5

・SLA704x用シリアル信号発生器
パッケージ

DIP16Pin
掲載頁
132

モータ電源電圧（V）
2.5～5.5
Vcc～30
8～35
Vcc～50
Vcc～50
Vcc～50
8～36
8～36
8～36
4.75～30
8～35
8～35
8～35
8～35
8～50
8～35

出力電流（A）
0.4
0.65
2.0

3.0

1.0
1.2
1.5
0.75
2.0

2.5

2.0

パッケージ
DIP30Pin

備　考
SLA5073＋SLA5074などとセットで使用

掲載頁
160

励磁方式
新ペンタゴン結線駆動

製品名
SI-7510

5相ステッピングモータ駆動用コントロールIC
電源電圧（V）
～44
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1-2 モータ駆動用IC

高圧3相モータ駆動用IPM

＊ : UVLO ..制御電源低下保護
  THD ....過熱検知
  TSD ....過熱保護
  OCP ....過電流保護
  STP .....上下同時オン防止

製品名 耐圧
出力電流 Ron／Vsat

パッケージ 構　造 出力素子
ソース 保護回路＊

主用途 備　考 掲載頁
（A） （typ） 端子数 UVLO THD TSD OCP STP

SX68001M 1.25Ω SOP27pin 面実装 MOS 1 ○ － ○ ○ － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 180
SMA6821MP

250V 2.0
1.4Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178

SLA6826M 1,4Ω SLA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178
SMA6861M 1.4Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ － ○ ○ － ファンモータ 182
SX68002M 3.2Ω SOP27pin 面実装 MOS 1 ○ － ○ ○ － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 180
SMA6822MP

1.5
3.6Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178

SLA6827M 3.6Ω SLA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178
SMA6862M 3.6Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ － ○ ○ － ファンモータ 182
SX68003M 500V 2.0Ω SOP27pin 面実装 MOS 1 ○ － ○ ○ － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 180
SMA6823MP 2.0Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178
SLA6828M 2.5 2.0Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ ○ － － － ファンモータ 7.5Vレギュレータ出力機能付 178
SMA6863M 2.0Ω SMA 24pin フルモールド MOS 2 ○ － ○ ○ － ファンモータ 182
SLA6868M 2.0Ω SLA 24pin フィン付 MOS 2 ○ － ○ ○ － ファンモータ、ポンプ 182
SLA6805MP 1.75V SLA 23pin フィン付 IGBT 2 ○ － － ○ － 冷蔵庫コンプレッサ、ポンプ 186
SLA6816MP 3.0 1.75V SLA 23pin フィン付 IGBT 2 ○ － － ○ － 冷蔵庫コンプレッサ、ポンプ 低ノイズ製品 186
SLA6845M 1.75V SLA 24pin フィン付 IGBT 3 ○ ○ － － － 洗濯機乾燥ファン 3シャント対応、7.5Vレギュレータ出力機能付 184
SCM1103M 5.0 1.7V SCM フルモールド IGBT 3 ○ － － ○ ○ 冷蔵庫コンプレッサ 3シャント対応 188
SCM1104M

8.0
1.75V SCM フルモールド IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188

SCM1104MF
600V

1.75V SCM フィン付 IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188
SCM1101M 1.75V SCM フルモールド IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188
SCM1101MF

10
1.75V SCM フィン付 IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188

SCM1106M 2.2V SCM フルモールド IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188
SCM1106MF 2.2V SCM フィン付 IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188
SCM1105MF

15
1.75V SCM フィン付 IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188

SCM1110MF 2.2V SCM フィン付 IGBT 3 ○ － － ○ ○ エアコンコンプレッサ、洗濯機 3シャント対応 188

パッケージ
TSSOP38
QFN28
HSOP16

備　考
コントローラ
コントローラ

プリドライバ＋パワー

掲載頁
172
174
176

製品名
A3938SLD
A4931MET
SPI-6631M

ブラシレスDCモータ駆動用IC
出力電流（A）

－
－
3.0

電源電圧（V）
18～50
8～38※1

13～33
※1：33V（Typ）で過電圧保護回路が動作します。

パッケージ

DFN10Pin
SOP16Pin
QFN36
QFN36
eTSSOP16Pin
QFN16Pin
DIP24Pin
SOP24Pin
eTSSOP28Pin
ZIP18Pin

備考

デュアルフルブリッジ※1

デュアルフルブリッジ
デュアルフルブリッジ
シングルフルブリッジ※2

シングルフルブリッジ
シングルフルブリッジ
シングルフルブリッジ
シングルフルブリッジ
シングルフルブリッジ
シングルフルブリッジ

掲載頁

134
162
164
166
168
168
140
140
140
170

製品名

A3901SEJ
A3968SLB
A3995SEV
A3989SEV
A3950SLP
A3950SEU
A3959SB
A3959SLB
A3959SLP
STA6940M

ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

連続
0.4
0.65
2.4
2.4
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
4.0

ピーク
－
－

3.2（tw<100mS）
3.2（tw<100mS）

－
 －

4.5（tw<100mS）
4.5（tw<100mS）
4.5（tw<100mS）
8.0（tw<100μS）

電源電圧（A）

2.5～5.5
Vcc～30
8～36
8～36
～36
～36
9.5～50
9.5～50
9.5～50
10～44

出力電流（A）

※1：0.8Aのシングルフルブリッジとしても使用できます。
※2：1.2A定格のステッパも同時駆動できます。
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■取付け上の注意
●締付けトルクは0.588～0.784〔N･m〕（6.0～8.0〔kgf･cm〕）としてく

ださい。

●推奨シリコーングリース

信越化学工業（株）：G746

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社　YG6260

東レ・ダウコーニング・シリコーン（株）：SC-102

シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸透

し、製品の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーング

リースの設定には十分な確認を行ってください。

■取り扱い注意事項
入力端子にC-MOS回路を使用しています製品につきましては、以下の

内容に注意してください。（対象製品）

SMA7036M/SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M

SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M

SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M

SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M

SLA7070MR/SLA7071MR/SLA7072MR/SLA7073MR/

SLA7070MPR/SLA7071MPR/SLA7072MPR/SLA7073MPR/

SLA7075MR/SLA7076MR/SLA7077MR/SLA7078MR/

SLA7075MPR/SLA7076MPR/SLA7077MPR/SLA7078MPR/

SLA7080MR/SLA7081MR/SLA7082MR/SLA7083MR/

SLA7080MPR/SLA7081MPR/SLA7082MPR/SLA7083MPR

SMA6800MPシリーズ

SLA6800MPシリーズ

SCM1100Mシリーズ

SSM1000Mシリーズ

●静電気の発生しやすいときには、室内の湿度管理を十分に行ってくださ

い。特に冬季は静電気が発生しやすいので、十分な注意が必要です。

静電気がICに印加されないように入力端子などからの配線やアッセ

ンブル順序に注意してください。プリント基板の端子などを短絡して同

電位にする配慮も必要です。

ご使用に際してご使用に際して

1-2 モータ駆動用IC
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SLA7022MU/SLA7029M/SMA7022MU/SMA7029M  2相励磁

項　目 記　号
定格値

単　位
　 SLA7022MU SLA7029M SMA7022MU SMA7029M

モータ電源電圧 VCC 46 V
FET出力耐圧 VDSS 100 V
コントロール電源電圧 VS 46 V
TTL入力電圧 VIN 7 V
基準電圧 VREF 2 V
出力電流 IO 1 1.5 1 1.5 A

許容損失
PD1 　4.5（Without Heatsink） 4.0（Without Heatsink） W
PD2 35（TC＝25℃） 28（TC＝25℃） W

チャネル部温度 Tch ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

■絶対最大定格 （Ta＝25℃）

定格値
項　目 記　号 SLA7022MU SLA7029M SMA7022MU SMA7029M 単　位

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

コントロール電源電流
IS 10 15 10 15 10 15 10 15

mA
条件 VS＝44V VS＝44V VS＝44V VS＝44V

コントロール電源電圧 VS 10 24 44 10 24 44 10 24 44 10 24 44 V

FET出力耐圧
VDSS 100 100 100 100

V
条件 VS＝44V、IDSS＝250μA VS＝44V、IDSS＝250μA VS＝44V、IDSS＝250μA VS＝44V、IDSS＝250μA

FET ON電圧
VDS 0.85 0.6 0.85 0.6

V
条件 ID＝1A、VS＝14V ID＝1A、VS＝14V ID＝1A、VS＝14V ID＝1A、VS＝14V

FETドレインリーク電流
IDSS 4 4 4 4

mA
条件 VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V

FETダイオード順電圧
VSD 1.2 1.1 1.2 1.1

V
条件 ID＝1A ID＝1A ID＝1A ID＝1A
IIH 40 40 40 40

μA
TTL入力電流

条件 VIH＝2.4V、VS＝44V VIH＝2.4V、VS＝44V VIH＝2.4V、VS＝44V VIH＝2.4V、VS＝44V
IIL －0.8 －0.8 －0.8 －0.8

mA
条件 VIL＝0.4V、VS＝44V VIL＝0.4V、VS＝44V VIL＝0.4V、VS＝44V VIL＝0.4V、VS＝44V
VIH 2 2 2 2

TTL入力電圧（Active H）
条件 ID＝1A ID＝1A ID＝1A ID＝1A

V
VIL 0.8 0.8 0.8 0.8
条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V
VIH 2 2 2 2

TTL入力電圧（Active L）
条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V

V
VIL 0.8 0.8 0.8 0.8
条件 ID＝1A ID＝1A ID＝1A ID＝1A
Tr 0.5 0.5 0.5 0.5
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A

スイッチングタイム
Tstg 0.7 0.7 0.7 0.7

μs
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A
Tf 0.1 0.1 0.1 0.1
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A

■電気的特性 （Ta＝25℃）

D
C
特
性

A
C
特
性

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7022MU/SLA7029M/SMA7022MU/SMA7029M

■内部ブロック図

■標準外付け回路図（推奨定数）

6
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R
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+
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–
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+
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VS

RSA REFA REFB RSB GA GB

7 3 13 9 4 12

C4

r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2

TdA

TdB

INA

INB

INA

 

INB

5

14

+

VCC (46V max)

Vb (5V)

RsRs
C3

11

2

Open
collector

tdA tdB

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA H H L L H H

INB L H H L L H

1-2相励磁

clock  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2  3

INA  H H H H L L L L H H H  H

tdA  L L L H L L L H L L L  H

INB  L L H H H H L L L L H  H

tdB  L H L L L H L L L H L  L

●tdA、tdBはインバータ前段の信号

r1 : 510Ω C1 : 330~500pF
r2 : 100Ω(VR) C2 : 330~500pF
r3 : 47kΩ C3 : 2200pF
r4 : 47kΩ C4 : 2200pF
r5 : 2.4kΩ Rs : 1.8Ω typ(7022MU)
r6 : 2.4kΩ      1Ω typ(7029M)(1~2W)

1, 6, 10, 15pin 
端子名称 
励磁入力信号 

Active H 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

 
1pin 
6pin 
10pin 
15pin

Active L 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

■外形図

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±0

.2

13
±0

.2

9.
9

±0
.2 品　　名 

ロット番号 

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1.15
+0.2
–0.1

14×P2.03±0.7=28.42±1.0

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

フォーミング番号　No.853

1 2 3 · · · · · · · 15 123 · · · · · · · 15

フォーミング番号　No.855

14×P2.03±0.4=28.42±0.8

0.65
+0.2
–0.1

3±0
.6

0.
55

+
0.

2
–0

.1

2.2±0.4

6.3±0.6

7.5±0.6

4.
6±0

.6

1.
6±0

.6

エポキシ樹脂使用 

1.15
+0.2
–0.1

31±0.2

品　　名 
ロット番号 

4±0.2

2.5±0.2

1.45±0.15

6.
7±0

.5

(9
.7

)

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

P2.03±0.1×14=28.42

0.65
+0.2
–0.1

フォーミング番号　No.1054

1 2 3 · · · · · · · 15
123 · · · · · · · 15

フォーミング番号　No.1055

P2.03±0.1×14=28.42

1.16±0.15

3
±0

.6

0.
55

+
0.

2
–0

.11.2±0.1

(5.9)

(4
.6

)

1.
6

±0
.6

1.16+0.2
–0.1

30
°

0.62±0.1

(7.5)

エポキシ樹脂使用 

8.
5m

ax

10
.2

±0
.2

31.3+0.2

（単位：mm）

SLA7022MU/SLA7029M SMA7022MU/SMA7029MA

製品質量：約6g 製品質量：約4g
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SMA7036M  2相励磁

■絶対最大定格
項　目 記　号 定格値 単　位

モータ電源電圧 VCC 46 V
コントロール電源電圧 VS 46 V
FET出力耐圧 VDSS 100 V
TTL入力電圧 VIN －0.3～＋7 V
SYNC端子電圧 VSYNC －0.3～＋7 V
基準電圧 VREF －0.3～＋7 V
検出電圧 VRS －5～＋7 V
出力電流 IO 1.5 A

許容損失
PD1 4.0（Ta＝25℃） W
PD2 28（Tc＝25℃） W

チャネル部温度 Tch 150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃

D
C
特
性

A
C
特
性

■電気的特性

項　目 記　号
定格値

単　位
min. typ. max.

コントロール電源電流
IS 10 15

mA
条件 VS＝44V

コントロール電源電圧 VS 10 24 44 V

FET出力耐圧
VDSS 100

V
条件 VS＝44V、IDSS＝250μA

FET ON電圧
VDS 0.6

V
条件 ID＝1A、VS＝10V

FETダイオード順電圧
VSD 1.1

V
条件 ISD＝1A

FETドレインリーク電流
IDSS 250

μA
条件 VDSS＝100V、VS＝44V
VIH 2
条件 ID=1A

V
VIL 0.8
条件 VDSS＝100V

IN端子
VIH 2
条件 VDSS＝100V

V
VIL 0.8
条件 ID=1A
II ±1

μA
条件 VS＝44V、VI=0 or 5V
VSYNCH 4.0
条件 チョッピング同期モード

V
VSYNCL 0.8

SYNC端子
条件 チョッピング非同期モード
ISYNCH 0.1
条件 VS＝44V、VYS＝5V

mA
ISYNCL －0.1
条件 VS＝44V、VYS＝0V
VREF 0 2.0
条件 基準電圧入力

V
VREF 4.0 5.5

REF端子
条件 出力FET OFF
IREF ±1

μA
条件 同期トリガ非発生時
RREF 40

Ω
条件 同期トリガ発生時GND間抵抗
Ton 1.5
条件 VS＝24V、ID＝1A
Tr 0.5
条件 VS＝24V、ID＝1A

μsスイッチングタイム
Tstg 0.9
条件 VS＝24V、ID＝1A
Tf 0.1
条件 VS＝24V、ID＝1A

チョッピングOFF時間
TOFF 12

μs
条件 VS＝24V

Active H

Active L

入力電流

入力電圧

入力電流

入力電圧

入力電流

内蔵抵抗

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SMA7036M

■内部ブロック図

■標準外付け回路図（推奨定数）

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA H H L L H H

INB L H H L L H

r1 : 8kΩ
r2 : 2kΩ（VR）
RS（1～2W）: 1Ω typ
PchMOS : HN1J02FU（東芝製）
Inv : 7404

＋ 

－ 

5 8 14 10 1561

7 2 4 3 13 12 11 9

チョッピングノイズ 
ブランキングタイマー 
（5μs typ） 

チョッピングノイズ 
ブランキングタイマー 
（5μs typ） 

チョッピング 
OFFタイマー 
（12μs typ） 

チョッピング 
OFFタイマー 
（12μs typ） 

チョッピング 
同期回路 

チョッピング 
同期回路 

MOS FET 
ゲートドライブ 
回路 

MOS FET 
ゲートドライブ 
回路 

IN
 A

IN
 BV
s

R
s 
A

S
Y
N
C
 A

S
Y
N
C
 B

G
N
D
 A

R
E
F
 A

R
E
F
 B

G
N
D
 B

発振器 発振器 

Reg. Reg.

R
s 
B

＋ 

－ 

Disable (High Active)

Vb (5V)

Vcc (46V max)

PchMOS

2

11

5

14

Inv

r2

7

8

+

1 6 10 15

INB

INA

Rs Rs

3 13 129 4

r1

SMA7036M

SyncB INB

INA

VS

RsA GA GBRsBRefA RefB

SyncA

1, 6, 10, 15pin 
端子名称 
励磁入力信号 

Active H 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

 
1pin 
6pin 
10pin 
15pin

Active L 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

31±0.2

品　　名 
ロット番号 

4±0.2

2.5±0.2

1.45±0.15

6.
7±0

.5

(9
.7

)

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

P2.03±0.1×14=28.42

0.65
+0.2
–0.1

フォーミング番号　No.1054

1 2 3 · · · · · · · 15
123 · · · · · · · 15

フォーミング番号　No.1055

P2.03±0.1×14=28.42

1.16±0.15

3
±0

.6

0.
55

+
0.

2
–0

.11.2±0.1

(5.9)

(4
.6

)

1.
6

±0
.6

1.16+0.2
–0.1

30
°

0.62±0.1

(7.5)

エポキシ樹脂使用 

8.
5m

ax

10
.2

±0
.2

31.3+0.2

（単位：mm）■外形図

製品質量：約4g
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項　目 記　号
定格値

単　位
SLA7027MU SLA7024M SLA7026M

モータ電源電圧 VCC 46 V
FET出力耐圧 VDSS 100 V
コントロール電源電圧 VS 46 V
入力電圧 VIN 7 V
基準電圧 VREF 2 V
出力電流 IO 1 1.5 3 A

許容損失
PD1 　 4.5（Without Heatsink） W
PD2 35（TC＝25℃） W

チャネル部温度 Tch ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

■電気的特性

（Ta＝25℃）

　　 定格値
項　目 記　号 SLA7027MU SLA7024M SLA7026M 単　位

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

コントロール電源電流
IS 10 15 10 15 10 15

mA
条件 VS＝44V VS＝44V VS＝44V

コントロール電源電圧 VS 10 24 44 10 24 44 10 24 44 V

FET出力耐圧
VDSS 100 100 100

V
条件 VS＝44V、IDSS＝250μ A VS＝44V、IDSS＝250μ A VS＝44V、IDSS＝250μA

FET ON電圧
VDS 0.85 0.6 0.85

V
条件 ID＝1A、VS＝14V ID＝1A、VS＝14V ID＝3A、VS＝14V

FETドレインリーク電流
IDSS 4 4 4

mA
条件 VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V

FETダイオード順電圧
VSD 1.2 1.1 2.3

V
条件 ID＝1A ID＝1A ID＝3A
IIH 40 40 40

μA
TTL入力電流

条件 VIH＝2.4V、VS＝44V VIH＝2.4V、VS＝44V VIH＝2.4V、VS＝44V
IIL －0.8 －0.8 －0.8

mA
条件 VIL＝0.4V、VS＝44V VIL＝0.4V、VS＝44V VIL＝0.4V、VS＝44V
VIH 2 2 2

TTL入力電圧 条件 ID＝1A ID＝1A ID＝3A
V

（Active High） VIL 0.8 0.8 0.8
条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V
VIH 2 2 2

TTL入力電圧 条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V
V

（Active Low） VIL 0.8 0.8 0.8
条件 ID＝1A ID＝1A ID＝3A
Tr 0.5 0.5 0.5
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝1A

スイッチングタイム
Tstg 0.7 0.7 0.7

μs
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝1A
Tf 0.1 0.1 0.1
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝1A

D
C
特
性

A
C
特
性

SLA7027MU/SLA7024M/SLA7026M  2相/1-2相励磁

■絶対最大定格

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7027MU/SLA7024M/SLA7026M

■内部ブロック図

■標準外付け回路図（推奨定数）

1, 8, 11, 18pin
端子名称

              励磁入力信号

Active H Active L

Pin 1 OUTA OUTA

Pin 8 OUTA OUTA

Pin 11 OUTB OUTB

Pin 18 OUTB OUTB

Reg

IN
 A

V
S

A

R
S

A

2 34

G
A

T
D

A

R
E

F
A

9

Reg

IN
 A

8 1 6 5 7 12 17 16 18 11

IN
 B

IN
 B

V
S

B

G
B

T
D

B

R
E

F
B

R
S

B

14 13 15 10

+
–+

–
+
–

+
–

Active High

7 12 8 1 18 11
VSA VSB OUTAOUTB OUTBOUTA

RSA REFA REFB RSB GA GB

9 3 14 10 4 15

C4

r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2
13

TdA

TdB

INA

INA

INB

INB

INA

INA

INB

INB

6

5

17

16

Active
High

+

VCC (46V max)

Vb (5V)

RsRs

C3

SLA7024M   
7026M   
7027MU

2

Active Low

7 12 8 1 18 11
VSA VSB OUTA OUTB OUTBOUTA

RSA REFA REFB RSB GA GB

9 3 14 10 4 15

C4

r6r5

r2

r1r4r3

C1 C2
13

TdA

TdB

INA

INA

INB

INB

INA

INA

INB

INB

6

5

17

16

Active
Low

+

VCC (46V max)

Vb (5V)

RsRs

C3

SLA7024M   
7026M  
7027MU

2

r1 ：510Ω
r2 ：100Ω(VR)
r3 ：47kΩ
r4 ：47kΩ
r5 ：2.4kΩ
r6 ：2.4kΩ
C1：470pF
C2：470pF
C3：2200pF
C4：2200pF
Rs：1Ω typ(7024M)

0.68Ω typ(7026M)
1.8Ω typ(7027MU)

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA H L L H H L

INA L H H L L H

INB H H L L H H

INB L L H H L L

1-2相励磁

clock 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

INA H H L L L L L H H H L L

INA L L L H H H L L L L L H

INB L H H H L L L L L H H H

INB L L L L L H H H L L L L

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA L H H L L H

INA H L L H H L

INB L L H H L L

INB H H L L H H

1-2相励磁

clock 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

INA L L H H H H H L L L H H

INA H H H L L L H H H H H L

INB H L L L H H H H H L L L

INB H H H H H L L L H H H H

r1 ：510Ω
r2 ：100Ω (VR)
r3 ：47kΩ
r4 ：47kΩ
r5 ：2.4kΩ
r6 ：2.4kΩ
C1：470pF
C2：470pF
C3：2200pF
C4：2200pF
Rs：1Ω typ(7024M)
　0.68Ω typ(7026M)
1.8Ω typ(7027MU)

(1~2W)

(1~2W)

■外形図

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±0

.2

13
±0

.2

9.
9

±0
.2 品　　名 

ロット番号 

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

フォーミング番号　No.871 フォーミング番号　No.872

1 2 3 · · · · · · · 18 123 · · · · · · · 18

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1 1

+0.2
–0.1

3
±0

.6
0.

55
+

0.
2

–0
.12.2±0.6

6±0.6

7.5±0.6

4.
6

±0
.6

1.
6

±0
.6

（単位：mm）

製品質量：約6g
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SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M  2相/1-2相励磁

■絶対最大定格

項　目 記　号
定格値

単　位
SLA7031M SLA7032M SLA7033M

モータ電源電圧 VCC 46 V
コントロール電源電圧 VS 46 V
FET出力耐圧 VDSS 100 V

入力電圧
VIN －0.3～＋7

V
VSYNC －0.3～＋7

基準電圧 VREF －0.3～＋7 V
検出電圧 VRS －5～＋7 V
出力電流 IO 1 1.5 3 A

許容損失
PD1 　 4.5（Without Heatsink） W
PD2 35（Tc＝25℃） W

チャネル部温度 Tch ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

■電気的特性
　　 定格値
項　目 記　号 SLA7031M SLA7032M SLA7033M 単　位

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

コントロール電源電流
IS 10 15 10 15 10 15

mA
条件 VS＝44V VS＝44V VS＝44V

コントロール電源電圧 VS 10 24 44 10 24 44 10 24 44 V

FET出力耐圧
VDSS 100 100 100

V
条件 VS＝44V、IDSS＝250μA VS＝44V、IDSS＝250μA VS＝44V、IDSS＝250μA

FET ON電圧
VDS 0.85 0.6 0.85

V
条件 ID＝1A、VS＝10V ID＝1A、VS＝14V ID＝3A、VS＝14V

FETダイオード順電圧
VSD 1.2 1.1 2.3

V
条件 ISD＝1A ISD＝1A ISD＝3A

FETドレインリーク電流
IDSS 250 250 250

μA
条件 VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V VDSS＝100V、VS＝44V
VIH 2.0 2.0 2.0
条件 ID=1A ID=1A ID=3A

V
VIL 0.8 0.8 0.8
条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V

IN端子
VIH 2.0 2.0 2.0
条件 VDSS＝100V VDSS＝100V VDSS＝100V

V
VIL 0.8 0.8 0.8
条件 ID=1A ID=1A ID=3A
II ±1 ±1 ±1

μA
条件 VS＝44V、VI=0 or 5V VS＝44V、VI=0 or 5V VS＝44V、VI=0 or 5V
VSYNC 4.0 4.0 4.0
条件 チョッピング同期モード チョッピング同期モード チョッピング同期モード

V
VSYNC 0.8 0.8 0.8

SYNC端子
条件 チョッピング非同期モード チョッピング非同期モード チョッピング非同期モード
ISYNC 0.1 0.1 0.1
条件 VS＝44V、VSYNC＝5V VS＝44V、VSYNC＝5V VS＝44V、VSYNC＝5V

mA
ISYNC －0.1 －0.1 －0.1
条件 VS＝44V、VSYNC＝0V VS＝44V、VSYNC＝0V VS＝44V、VSYNC＝0V
VREF 0 2.0 0 2.0 0 2.0
条件 基準電圧 基準電圧 基準電圧

V
VREF 4.0 5.5 4.0 5.5 4.0 5.5

REF端子
条件 出力FET OFF 出力FET OFF 出力FET OFF
IREF ±1 ±1 ±1

μA
条件 同期トリガ非発生時 同期トリガ非発生時 同期トリガ非発生時
RREF 40 40 40

Ω
条件 同期トリガ発生時GND間抵抗 同期トリガ発生時GND間抵抗 同期トリガ発生時GND間抵抗

検出電圧 VRS VREF VREF VREF V
Tr 0.5 0.5 0.5

スイッチングタイム
Tstg 0.7 0.7 0.7

μs
Tf 0.1 0.1 0.1
条件 VS＝24V、ID＝0.8A VS＝24V、ID＝1A VS＝24V、ID＝1A

チョッピングOFF時間
TOFF 12 12 12

μs
条件 VS＝24V VS＝24V VS＝24V

D
C
特
性

入力電圧
（Active High)

入力電圧
（Active Low)

入力電流

入力電圧

入力電流

入力電圧

入力電流

内蔵抵抗

A
C
特
性

（Ta＝25℃）

項　目 記　号
規格値

単　位 備　考
min. max.

モータ電源電圧 VM 44 V
コントロール電源電圧 VS 10 44 V

REF入力電圧
VREF 0.1 1.0 V 0.1V以下では制御電流精度が低下します。
VREF（dis） 4.0 5.5 V 出力MOS FET OFF

ケース温度 TC 100 ℃ 4（15）Pinリード部温度（No Fin時）

■推奨動作範囲

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7031M/SLA7032M/SLA7033M

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±0

.2

13
±0

.2

9.
9

±0
.2 品　　名 

ロット番号 

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

フォーミング番号　No.871 フォーミング番号　No.872

1 2 3 · · · · · · · 18 123 · · · · · · · 18

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1 1

+0.2
–0.1

3
±0

.6
0.

55
+

0.
2

–0
.12.2±0.6

6±0.6

7.5±0.6

4.
6

±0
.6

1.
6

±0
.6

Rs Rs

9

6

5

17

16

7

2

13

8 18

Active 
  Low

11112

3 414 1510
r1

r2

Vb (5V)

Vcc (46Vmax)

RsA GA GBRsBREFA REFB

OUTA

SLA7031M 
SLA7032M 
SLA7033M

VsA VsB OUTA

INA

INA

INB

INB

OUTB OUTB

INA

INA

INB

INB

+

SYNC A

SYNC B

Active Low

■標準外付け回路図（推奨定数）

Active High

Rs Rs

9

6

5

17

16

7

2

13

8 18

Active 
  High

11112

3 414 1510
r1

r2

Vb (5V)

Vcc (46Vmax)

RsA GA GBRsBREFA REFB

OUTA

SLA7031M 
SLA7032M 
SLA7033M

VsA VsB OUTA

INA

INA

INB

INB

OUTB OUTB

INA

INA

INB

INB

+

SYNC A

SYNC B

(1~2W)

r1 : 4kΩ
r2 : 1kΩ(VR)
Rs : 1Ω typ(7031M/7032M)

0.68Ω typ(7033M)

(1~2W)

r1 : 4kΩ
r2 : 1kΩ(VR)
Rs : 1Ω typ(7031M/7032M)

0.68Ω typ(7033M)

1-2相励磁

clock 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

INA H H L L L L L H H H L L

INA L L L H H H L L L L L H

INB L H H H L L L L L H H H

INB L L L L L H H H L L L L

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA H L L H H L

INA L H H L L H

INB H H L L H H

INB L L H H L L

励磁信号タイムチャート
2相励磁

clock 0 1 2 3 0 1

INA L H H L L H

INA H L L H H L

INB L L H H L L

INB H H L L H H

1-2相励磁

clock 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

INA L L H H H H H L L L H H

INA H H H L L L H H H H H L

INB H L L L H H H H H L L L

INB H H H H H L L L H H H H

■外形図 （単位：mm）

＋ 

－ 

9 2 4 3 14 15 13 10

チョッピングノイズ 
ブランキングタイマー 
（5μs typ） 

チョッピングノイズ 
ブランキングタイマー 
（5μs typ） 

チョッピング 
OFFタイマー 
（12μs typ） 

チョッピング 
OFFタイマー 
（12μs typ） 

チョッピング 
同期回路 

チョッピング 
同期回路 

MOS FET 
ゲートドライブ 
回路 

MOS FET 
ゲートドライブ 
回路 

IN
 A

IN
 A

IN
 B

IN
 B

V
s 
A

V
s 
B

R
s 
A

S
Y
N
C
 A

S
Y
N
C
 B

G
 A

R
E
F
 A

R
E
F
 B

G
 B

発振器 発振器 

Reg. Reg.

R
s 
B

＋ 

－ 

56 7 1781 16 11 1812

1, 8, 11, 18pin 
端子名称 
励磁入力信号 

Active H 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

 
1pin 
8pin 
11pin 
18pin

Active L 
OUT A 
OUT A 
OUT B 
OUT B

■内部ブロック図

製品質量：約6g
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■電気的特性 （特に断り無き場合、VCC=5V、VS=24V、Ta=25℃）

■絶対最大定格

単　位

V
V
V
A
V
V
V
W
W
℃
℃
℃

記　号

VM
VS
VCC
IO
VIN
VREF
VRS
PD1
PD2
Tj
Ta
Tstg

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
REF入力電圧
検出電圧

許容損失

接合部温度
動作周囲温度
保存温度

（Ta＝25℃）

定格値
SLA7050M SLA7051M SLA7052M

46
46
6

1 2 3
－0.3～VCC＋0.3
－0.3～VCC＋0.3
－2～＋2

4（Without Heatsink）
20（TC＝25℃）
＋150

－20～＋85
－30～＋150

単　位

mA

μA

mA

V

Ω

V

kHz

V

μA

V

μA
V
μS

μS

μS

μS

項　目

主電源電流

Logic電源電流

出力MOSFET耐圧

出力MOSFET ON抵抗

出力MOSFETダイオード順電圧

最大応答周波数

Logic入力電圧

Logic入力電流

REF入力電圧

REF入力電流
検出電圧
PWM OFF時間
PWM最小ON時間

Sleep－Enable復帰時間

スイッチングタイム

記　号

ISS
条件
IS
条件
ICC
VDSS
条件
RDS（ON）
条件
VSD
条件
Fclock
VIL
VIH
IIL
IIH
VREF
条件
VREFS
条件
IREF
VRS
TOFF
TON（min）
TSE
条件
TONC
条件
TOFFC
条件

規格値                                                                                                                                       
SLA7050M SLA7051M SLA7052M

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
15 15 15

定常時 定常時 定常時

100 100 100

Sleep時 Sleep時 Sleep時

3 3 3

100 100 100

VS＝44V、IDSS＝1mA VS＝44V、IDSS＝1mA VS＝44V、IDSS＝1mA

0.85 0.5 0.27

ID＝1A ID＝1A ID＝3A

1.2 1.1 2.3

ISD＝1A ISD＝1A ISD＝3A

100 100 100

VCC･0.25 VCC･0.25 VCC･0.25

VCC･0.75 VCC･0.75 VCC･0.75

±1 ±1 ±1

±1 ±1 ±1

0 1.5 0 1.5 0 1.5

定常電流制御 定常電流制御 定常電流制御

2 VCC 2 VCC 2 VCC

出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep）

±10 ±10 ±10

VREF VREF VREF

12 12 12

5 5 5

100 100 100

VREF : 2.0→1.5V、IO : 0.75A VREF : 2.0→1.5V、IO : 1.5A VREF : 2.0→1.5V、IO : 2.0A

2.5 2.5 2.5

Clock→Out Clock→Out Clock→Out

2.0 2.0 2.0

Clock→Out Clock→Out Clock→Out

SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M  2相/1-2相励磁・シーケンサ内蔵

■推奨動作条件

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
REF入力電圧
ケース温度

記号

VM
VS
VCC
VREF
TC

単位

V
V
V
V
℃

定格値
　min. max.

44
10 44
3.0 5.5
0.1 1.0

100

備　考

Vccサージ電圧は0.5V以下にしてください
0.1V以下では制御電流精度が低下します
10Pinリード部温度（Without Heatsink）

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pin番号
OutA
NC
OutA/
GA
VCC
SenseA
Clock
Sync
Ref
GND

CW/CCW
Full/Half
SenseB
VS
GB
OutB/
NC
OutB

SLA7050M/SLA7051M/SLA7052M

記　号 機　能
A相出力
未接続端子（Openで使用）
A/相出力
未接続端子（Openで使用）
Logic電源
A相電流検出
Step Clock入力
同期PWM制御切換入力
制御電流設定&出力OFF
製品GND
正逆転切換入力
Full Step Half Step切換入力
B相電流検出
主電源（モータ電源）
未接続端子（Openで使用）
B/相出力
未接続端子（Openで使用）
B相出力

■内部ブロック図＆Pin配列

OSC

Sequencer

OSC

PWM
Control

Synchro
Control

PWM
Control

Reg

V
cc

C
lock

F
ull/H

alf

C
W

/C
C

W V
s

G
B

O
utB

/

O
utB

O
utA

O
utA

/

G
A

N
C

S
enseA

S
ync

R
E

F

G
N

D

S
enseB

MIC

GB

GB/GA/

GA

Sleep
Circuit

N
C

1 2 3 4 11 12 14 7 5 15 16 17 18

1310896

■応用回路例

Rs＝0.1～2Ω（損失注意　P≒IO2×RS）
R1＝10kΩ CA＝100μF/50V
R2＝5.1kΩ（VR）CB＝10μF/10V

Q1：T.B.D

☆特にVccラインのノイズに注意してください。
　Vccラインのノイズが0.5V以上になると製品が誤動作する場合があります。
☆Logic入力（CW/CCW、F/H、Sync）を使用しない場合、必ずVcc又はGNDに接続し
てください。
☆GNDパターンの引き回しには十分に注意してください。
　製品GND（10Pin）部からVcc系GND（S-GND）とVs系GND（P-GND）を分けると
ノイズ低減効果があります。

Clock

Full/Half

CW/CCW

S
enseA

Sync

REF

G
N

D

S
enseB

V
s

G
B

N
C

O
utB

/

O
utB

O
utA

O
utA

/

G
A

N
C

Vs=10~44V

CA

Disable

マイコン等 

Vcc=3.0~5.5V

SLA7051M
SLA7050M

SLA7052M

r1

r2
RsA RsB

CB
Q1

1310

5

6

12

11

7

8

9

Vcc

1 181617151443 2

P-GND
S-GND

※REF端子はVREF＜1.5Vにて通常動作になります。
　VREF＞２Vになると出力がDisable（OFF状態）になります。

真理値表

CW/CCW

Full/Half

REF

Sync

Clock

L

CW

Full

Enable

非同期

H

CCW

Half

Disable

同期

■外形図 （単位：mm）

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±0

.2

13
±0

.2

9.
9

±0
.2 品　　名 
ロット番号 

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

フォーミング番号　No.871 フォーミング番号　No.872

1 2 3 · · · · · · · 18 123 · · · · · · · 18

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1 1

+0.2
–0.1

3
±0

.6
0.

55
+

0.
2

–0
.12.2±0.6

6±0.6

7.5±0.6

4.
6

±0
.6

1.
6

±0
.6

製品質量：約6g



118 IC

■絶対最大定格

SLA7070MR, MPR/7071MR, MPR/7072MR, MPR/7073MR, MPR  2相/1-2相励磁対応・シーケンサ内蔵

項　目 記　号 定格値 単　位 備考
モータ電源電圧 VM 46 V
主電源電圧 VBB 46 V
Logic電源電圧 VDD 6 V
出力電流 Io ※1 A Mode F
Logic入力電圧 VIN －0.3～VDD＋0.3 V
REF入力電圧 VREF －0.3～VDD＋0.3 V
検出電圧 VRS ±2 V tw<1μsは含まず

許容損失 PD
4.7

W
Ta＝25℃時

17 Tc＝25℃時
接合部温度 Tj ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －30～＋150 ℃

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC

■特長
・電流検出抵抗内蔵、保護回路内蔵タイプもラ
インアップ
・主電源電圧VBB：46V(max)実使用：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1A、1.5A、2A、3A（最大設定電
流）をラインアップ

・Clock入力方式（シーケンサ内蔵）
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピン
グ機能搭載
・待機時の消費電流を低減するSleep機能搭載
・ZIPタイプ23Pinモールドパッケージ採用（SLA
パッケージ）

＊1： SLA7070MR，MPR(1.0A)、SLA7071MR，MPR(1.5A)、SLA7072MR，MPR(2.0A)、SLA7073MR，MPR(3.0A)
出力電流値は、Duty比、周囲温度、放熱条件によって制限される可能性があります。
いかなる場合もジャンクション温度Tｊを超えないようにしてください。

■推奨動作条件

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
ケース温度

記号

VM
VS
VCC
TC

単位

V
V
V
℃

定格値
　min. max.

44
10 44
3.0 5.5

90

備　考

Vccサージ電圧は0.5V以下にしてください
12Pinリード部温度（Without Heatsink）

項　 目 記号 単位 
定格値 

　 min. max.
15 
100 
5 
 
0.85 
0.6 
0.4 
0.24 
1.1 
1.25 
1.2 
2.1 
 

0.25VDD 
 
 
 
0.3 
0.45 
0.4 
0.45 
VDD 
 
 
 
 
 

0.314 
0.314 
0.211 
0.160  
0.75 
 
 
 
1.25 
 
1.25 
 
 
 
 
 
 

IBB 
IBBS 
Icc 

V（BR）DSS 
 

RDS（ON） 
 
 
 

VF 
 
 

Fclock 
VIL 
VIH 
IIL 
IIH 
 

VREF
 

 
 

VREFS 
IREF 
VSENSE 
TSE 
tcon 
tcoff 
 

RS 
 
 

Vocp 
 
Iocp 
 

VFlagL 
VFlagH 
IFlagL 
IFlagH 
ModeF 
Mode8 
ｔon（min） 
toff 
 

主電源電流
 

 
Logic電源電流 
出力MOSFET耐圧 
 

出力MOSFET ON抵抗 
 
 
 

出力MOSFETﾀﾞｲｵｰﾄﾞ順電圧 
 
 
最大応答周波数 

Logic入力電圧 
 

Logic入力電流 
 
 

REF入力電圧
 

 
 
 
REF入力電流 
SENSE検出電圧 
Sleep－Enable復帰時間 

スイッチング時間 
 
 

検出抵抗
 

 
 
過電流検知電圧 
 
過電流検知電流 
 

Flag出力電圧 
 

Flag出力電流 
 

基準電圧分割比 
 
PWM最小オン時間 
PWMオフ時間 

 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 
 

0.75VDD 
 
 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
2 
 
 
100 
 
 

0.296 
0.296 
0.199 
0.150  
0.65 
 
 
 
 

VDDー1.25 
 

－1.25 
 
 
 
 

typ.
 
 
 
 
 0.7 
0.45 
0.25 
0.18 
0.85 
1.0 
0.95 
0.95 
 
 
 
±1 
±1 
 
 
 
 
 

±10 
VREF 
 
2.0 
1.5 
0.305 
0.305 
0.205 
0.155 
0.7 
2.3 
3.5 
4.6 
 
 
 
 
100 
70.7 
3.2 
12

条　件 

動作時 
Sleep1&Sleep2時 
 
VBB＝44V , ID＝1mA 
SLA7070M、ID＝1.0A 
SLA7071M、ID＝1.5A 
SLA7072M、ID＝2.0A 
SLA7073M、ID＝3.0A 
SLA7070M、ID＝1.0A 
SLA7071M、ID＝1.5A 
SLA7072M、ID＝2.0A 
SLA7073M、ID＝3.0A 
Clock Duty＝50%時 
 
 
 
 
SLA7070MR/7070MPR、電流設定範囲 
SLA7071MR/7071MPR、電流設定範囲 
SLA7072MR/7072MPR、電流設定範囲 
SLA7073MR/7073MPR、電流設定範囲 
出力（OFF）Sleep1 
 
基準電圧分割比：100%時 
Sleep1&Sleep2 
Clock → Out ON 
Clock → Out OFF 
SLA7070MR/7070MPR、公差±3% 
SLA7071MR/7071MPR、公差±3% 
SLA7072MR/7072MPR、公差±3% 
SLA7073MR/7073MPR、公差±3% 
SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR、モータコイルショート時 
SLA7070MPR/7071MPR 
SLA7072MPR 
SLA7073MPR 
SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR、IFlagL＝1.25mA 
SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR、IFlagH＝－1.25mA 

SLA7070MPR/7071MPR/7072MPR/7073MPR 
 

mA 
μA 
mA 
V 
 

Ω
 
 
 
 

V
 
 
 
kHz 

V
 
 

μA 
 
 
 
V 
 
 
μA 
V 
μS 
μS 
μS 
 

Ω 
 
 
V 
A 
 
 

V 
 
mA 
 
% 
% 
μs 
μs

■電気的特性

電流は製品から流れ出す方向を－とします。



119IC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

■Pin配列■内部ブロック図

–

+

–

+

O
utB

O
utB

O
utA

O
utA

O
utA

O
utA

O
utB

O
utB

V
D

D

N
.C

.

F
lag

R
ef/S

leep1

M
1

M
2

M
3

C
W

/C
C

W

C
lock

R
eset

V
B

B

RS

SenseB

RS

SenseA

1 2 3 4

5

6 7 8 9 16 10 15 11 20 21 22 2314

MIC

13

17 12

19

18

Protect

Sequencer
&

Sleep Circuit

Pre-
Driver

OSC

PWM
Control

Synchro
Control

OSC

DACDAC

PWM
Control

Protect

Reg

Pre-
Driver

SLA7070MR/7071MR/7072MR/7073MRはProtect回路が削除、Flag端子がN.C.となります。 ※1：SLA7070MR/7071MR/7072MR/7073MRはN.C.端子

■応用回路例

OutBOutAOutA
VDDC1r1

Q1

SLA7070MR,MPR 
SLA7071MR,MPR 
SLA7072MR,MPR 
SLA7073MR,MPR

Reset/Sleep1

Clock 

CW/CCW 

M1 

M2 

M3 

Sync 

N.C. 

Flag 

Ref/Sleep

OutB
CA

Vs=10V～44V

+

BB

SenseA Gnd

1点Gnd

C2

ロジックGnd パワーGnd

r2

マイコン 
等 

r3

SenseB

Vcc=3.0V～5.5V

※SLA7070MR，SLA7071MR，SLA7072MR，SLA7073MRには、Flag端子(18pin)は
　ありません。

■外形図

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

φ3.2±0.15

0.65

22×P1.27±0.5＝27.94±1

φ3.2±0.15×3.8

+0.2
–0.1

0.55 +0.2
–0.1

9.
5

+
1

–0
.5

31.3±0.2

9.
9±
0.
2

12
.9

±0
.2

16
±0
.2

4.6±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

5±
0.
5

（
4.
3）
 

4.5±0.7

（先端寸法） 

（根元寸法） 

（樹脂バリを含む） 

4－（R1） 

R-end

SLA7070MR, MPR/7071MR, MPR/7072MR, MPR/7073MR, MPR

OutA

OutA/

SenseA
N.C.
M1
M2
M3
Clock
VBB
Gnd

Ref/Sleep1
VDD
Reset
CW/CCW
Sync
Flag
SenseB

OutB/

OutB

A相出力

A/相出力

A相電流検出
N.C.

励磁／Sleep2設定入力

Step Clock入力
主電源（モーター電源）
製品Gnd
制御電流／Sleep1設定入力
Logic電源
内部Logicリセット入力
シーケンス正転／逆転切替入力
PWM制御切換入力
保護回路モニター出力※1

B相電流検出

B/相出力

B相出力

Pin No. 記　号 機　能

製品質量：約6g
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1-2-1  2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC

SLA7080MR, MPR/7081MR, MPR/7082MR, MPR/7083MR, MPR   2相／1-2相励磁

■特長
・電流検出抵抗内蔵、保護回路内蔵タイプもラ
インアップ
・主電源電圧VBB：46V(max)、実使用：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1A、1.5A、2A、3A（最大設定電
流）をラインアップ
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピン
グ機能搭載
・待機時の消費電流を低減するSleep機能搭載
・ZIPタイプ23Pinモールドパッケージ採用（SLA
パッケージ）

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
A
V
V
V

W

℃
℃
℃

記　号
VM
VBB
VDD
Io
VIN
VREF
VRS

PD

Tj
Ta
Tstg

項　目
モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
REF入力電圧
検出電圧

許容損失

接合部温度
動作周囲温度
保存温度

条　件

tw<1μsは含まず
Ta＝25℃時
Tc＝25℃時

定格値
46
46
6
＊1

－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3

±2
4.7
17
＋150

－20～＋85
－30～＋150

＊1：SLA7080MR、MPR(1.0A)、SLA7081MR、MPR(1.5A)、SLA7082MR、MPR(2.0A)、SLA7083MR、MPR(3.0A)
出力電流値は、Duty比、周囲温度、放熱条件によって制限される可能性があります。
いかなる場合もジャンクション温度Tｊを超えないようにしてください。

■推奨動作条件
項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧

REF入力電圧

ケース温度

記　号

VM
VBB
VDD

VREF

Tc

条　件

VDDサージ電圧は0.5V以下にしてください
SLA7080M、電流制御動作時
SLA7081M/SLA7083M、電流制御動作時
SLA7082M、電流制御動作時
背面部中央(No Fin時)

規格値
min. max.

44
10 44
3.0 5.5

0.3
0.04 0.45

0.4
90

単　位

V
V
V

V

℃

主電源電流

Logic電源電流
出力MOSFET耐圧

出力MOSFET ON抵抗

出力MOSFETダイオード順電圧

最大応答周波数

Logic入力電圧

Logic入力電流

REF入力電圧

REF入力電流
SENSE検出電圧

検出抵抗

PWM最小オン時間
 (ブランキング時間)
PWMオフ時間
Sleep－Enable復帰時間

スイッチング時間

過電流検知電圧

過電流検知電流
Vocp÷Rs

負荷断線未検知時間
過熱保護温度

Flag出力電圧

Flag出力電流

IBB
IBBS
IDD

V（BR）DSS

RDS（ON）

VF

Fclk
VIL
VIH
IIL
IIH

VREF

VREFS
IREF
VSENSE

Rs

ｔon（min）

toff
TSE
tcon
tcoff
Vocp

Iocp

topp
Ttsd
VFlagL
VFlagH
IFlagL
IFlagH

15
100
5

100
0.7 0.85
0.45 0.6
0.25 0.4
0.18 0.24
0.85 1.1
1.0 1.25
0.95 1.2
0.95 2.1

250
0.25VDD

0.75VDD
±1
±1

0.04 0.3
0.04 0.45
0.04 0.4
0.04 0.45
2.0 VDD

±10
VREF－0.03 VREF VREF＋0.03
0.296 0.305 0.314
0.296 0.305 0.314
0.199 0.205 0.211
0.150 0.155 0.160

3.2
5.2
13

100
1.5
1.0

0.65 0.7 0.75
2.3
3.5
4.5

1.5 2.0 2.5
140

1.25
1.25VDD

1.25
－1.25

mA
μA
mA
V

Ω

V

kHz

V

μA

V

μA
V

Ω

μs

μs
μS
μS
μS
V

A

μS
℃

V

mA

動作時
Sleep Mode

VBB＝44V、 ID＝1mA
SLA7080M、ID＝1.0A
SLA7081M、ID＝1.5A
SLA7082M、ID＝2.0A
SLA7083M、ID＝3.0A
SLA7080M、ID＝1.0A
SLA7081M、ID＝1.5A
SLA7082M、ID＝2.0A
SLA7083M、ID＝3.0A
Duty＝50%時

SLA7080M
SLA7081M
SLA7082M
SLA7083M
Sleep（｢IBBS｣，｢出力：OFF｣）

SLA7080M、製品構成による抵抗値（約5mΩ）を含む。
SLA7081M、製品構成による抵抗値（約5mΩ）を含む。
SLA7082M、製品構成による抵抗値（約5mΩ）を含む。
SLA7083M、製品構成による抵抗値（約5mΩ）を含む。
B_SEL：Low
B_SEL：High

Sleep
Phase IN → Out ON
Phase IN → Out OFF
SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR、モータコイルショート時
SLA7080MPR/7081MPR
SLA7082MPR
SLA7083MPR
SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR
SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR、ケース裏面（飽和温度時）
SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR、IFlagL＝1.25mA
SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR、IFlagH＝－1.25mA

SLA7080MPR/7081MPR/7082MPR/7083MPR

■電気的特性

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

（特に断りなき場合、VDD＝5V、VBB＝24V、Ta＝25℃）

※電流は製品から流れ出す方向を－とします。

（Ta＝25℃）
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SLA7080MR, MPR/7081MR, MPR/7082MR, MPR/7083MR, MPR

■Pin配列

■応用回路例

■外形図

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

φ3.2±0.15

0.65
22×P1.27±0.5＝27.94±1

φ3.2±0.15×3.8

+0.2
–0.1

0.55 +0.2
–0.1

9.
5

+
1

–0
.5

31.3±0.2

9.
9±
0.
2

12
.9

±0
.2

16
±0
.2

4.6±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

5±
0.
5

（
4.
3）
 

4.5±0.7

（先端寸法） 

（根元寸法） 

（樹脂バリを含む） 

4－（R1） 

R-end

■内部ブロック図

※SLA7080MR/7081MR/7082MR/7083MRはProtect回路が削除、Flag端子がN.C.となります。

Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

記　号

Out A

/Out A

Sense A
B_SEL
INA
/INA
INB
/INB
VBB
Gnd

Ref／Sleep
VDD
Gnd1
Gnd2
Sync
Flag※1

Sense B

/Out B

Out B

機　能

A相出力

/A相出力

A相電流検出
ブランキング時間切替入力

A相側切替入力

B相側切替入力

主電源（モーター電源）
製品Gnd
制御電流／Sleep設定入力
Logic電源
Gnd1
Gnd2
PWM同期/非同期切替入力
保護回路モニター出力※1

B相電流検出

/B相出力

B相出力

※1：SLA7080MR/7081MR/7082MR/
7083MRはN.C.端子

※SLA7080MR，SLA7081MR，SLA7082MR，SLA7083MRは、Flag端子がN.C.端子となります。

（単位：mm）
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■絶対最大定格

SLA7042M/SLA7044M  2W1-2相励磁・マイクロステップ対応

項　目 記　号
定格値

単　位
SLA7042M SLA7044M

モータ電源電圧 VCC 46 V
FET出力耐圧 VDSS 100 V
コントロール電源電圧 VDD 7 V
入力電圧 VIN －0.5～VDD＋0.5 V
出力電流 IO 1.2 3.0 A
許容損失 PD 4.5（Without Heatsink） W
チャネル部温度 Tch ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

D
C
特
性

A
C
特
性

■電気的特性
　 定格値
項　目 記　号 SLA7042M SLA7044M 単　位

min. typ. max. min. typ. max.

コントロール電源電流
IDD 7 7

mA条件 VDD＝5.5V VDD＝5.5V
コントロール電源電圧 VDD 4.5 5 5.5 4.5 5 5.5 V

VIH 3.5 5 3.5 5
条件 VDD＝5V VDD＝5V
VIL 0 1.5 0 1.5

V

条件 VDD＝5V VDD＝5V
VH 1 1

V
条件 VDD＝5V VDD＝5V
II ±1 ±1

μA条件 VDD＝5V、VI＝0 or 5V VDD＝5V、VI＝0 or 5V
VREF 0.4 2.5 0.4 2.5
条件 VDD＝5V VDD＝5V

VVDISABLE VDD－1 VDD VDD－1 VDD
条件 VDD＝5V VDD＝5V
IREF ±1 ±1

μA条件 VDD＝5V、VI＝0 or 5V VDD＝5V、VI＝0 or 5V
Vref 0 0
条件 MODE 0 MODE 0
Vref 20 20
条件 MODE 1 MODE 1
Vref 40 40
条件 MODE 2 MODE 2
Vref 55.5 55.5
条件 MODE 3 MODE 3

%Vref 71.4 71.4
条件 MODE 4 MODE 4
Vref 83 83
条件 MODE 5 MODE 5
Vref 91 91
条件 MODE 6 MODE 6
Vref 100 100
条件 MODE 7 MODE 7

FET ON電圧
VDS 0.8 1.4

V条件 ID＝1.2A、VDD＝4.75V ID＝3.0A、VDD＝4.75V

FET 出力耐圧
VDSS 100 100

V条件 IDSS＝4mA、VDD＝5V IDSS＝4mA、VDD＝5V

FETドレインリーク電流
IDSS 4 4

mA条件 VDSS＝100V、VDD＝5V VDSS＝100V、VDD＝5V

FETダイオード順電圧
VSD 1.2 2.3

V条件 ID＝1.2A ID＝3A
TOFF 7 7
条件 MODE 1、2 MODE 1、2

チョッパOFF時間
TOFF 9 9

μs条件 MODE 3、4、5 MODE 3、4、5
TOFF 11 11
条件 MODE 6、7 MODE 6、7
Tr 0.5 0.5
条件 VDD＝5V、ID＝1A VDD＝5V、ID＝1A

スイッチングタイム
Tstg 0.7 0.7

μs
条件 VDD＝5V、ID＝1A VDD＝5V、ID＝1A
Tf 0.1 0.1
条件 VDD＝5V、ID＝1A VDD＝5V、ID＝1A

データセットアップ時間“A”
tsDAT 75 75
条件 対クロック↓ 対クロック↓

データホールド時間“B”
thDAT 75 75
条件 対クロック↓ 対クロック↓

データパルス時間“C”
twDAT 150 150
条件

ns
クロックパルス幅“D”

twhCLK 100 100
条件

ストローブ前安定時間“E”
tpsSTB 100 100
条件 クロック↓からストローブ＝L クロック↓からストローブ＝L

ストローブパルスH幅“F”
twhSTB 100 100
条件

REF端子

DATA、
CLOCK、
STROBE
端子

入力電圧

入力ヒステリシス
電圧

入力電圧

入力電流

入力電流

基準電圧選択出力電圧

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7042M/SLA7044M

■内部ブロック図

■標準外付け回路図 ■出力電流計算式

K：シリアル信号による基準電圧設定比率

（内部ブロック図参照）

VDDA VDDB OUT A OUT A OUT B OUT B

REF A

REF B

GND A GND B RS A RS B

7 12 9 10

RS RS

R2 C1

3

14

VREF

R1

5V

ENABLE

4 15 1 8 11 18

5

16

2

13

6

17

CLOCK A

CLOCK B

STROBE A

STROBE B

DATA A

DATA B

VCC

C1 : 500~10000pF

SLA7042M
SLA7044M

O
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T
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T
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V
D
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V
D
D
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R
s 
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N
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R
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R
ef
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G
N
D
 A

R
s 
A

D
A
T
A
 B

D
A
T
A
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C
LO
C
K
 B

O
U
T
 B

C
LO
C
K
 A

S
T
R
O
B
E
 B

S
T
R
O
B
E
 A

Enable

COMP

Phase

Vref 
0% 
20% 
40% 
55.5% 
71.4% 
83% 
91% 
100%

a 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1

PWM

Reset
Ph.

Reset

Enable

COMP

Phase
PWM

Reset

Reset

OFF時間タイマー 
（TOFF3段階切替え） 

 
チョッパーON 
ノイズ・フィルタ 
（5μs） 

OFF時間タイマー 
（TOFF3段階切替え） 

 
チョッパーON 
ノイズ・フィルタ 
（5μs） 

ラッチ 

基準電圧 基準電圧 

a b c

Ph.
シフトレジスタ 

a b c

Ph.
ラッチ 

abc

Ph.abc
シフトレジスタ 

b 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1

c 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1

c 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1

a 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1

b 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1

Vref 
0% 
20% 
40% 
55.5% 
71.4% 
83% 
91% 
100%

■シリアルデータパターン

以上のSERIAL DATAを連続させ、任意の電流設
定を行います。
そして、基準電圧VrefのSTEP時間はSTROBE信
号の間隔で決定します。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phase a b c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phase a b c

OUT励磁（MODEχ）   OUT励磁（MODEχ） 

CLOCK

STROBE

MODE0 
(0%) 
 

MODE1 
(20%)

MODE2 
(40%)

MODE3 
(55.5%)

MODE4 
(71.4%)

DATA

MODE5 
(83%)

MODE6 
(91%)

MODE7 
(100%)

IO＝    ・
K   VREF

3     RS

■外形図 （単位：mm）
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■絶対最大定格

SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M  2相～2W1-2相励磁対応・シーケンサ内蔵

■特長
・主電源電圧VBB：46V（max）推奨：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1A、2A、3A（最大設定電流）をラインアップ
・Clock入力方式マイクロステップ駆動対応
（シーケンサ内蔵）
・2相励磁～2W1-2相励磁に対応
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピン
グ機能搭載
・ZIPタイプ21Pinモールドパッケージ採用（SLA
パッケージ）

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
REF入力電圧
検出電圧
許容損失
接合部温度
動作周囲温度
保存温度

記　号

VM
VBB
VDD
IO
VIN
VREF
VRS
PD
Tj
Ta
Tstg

（Ta＝25℃）

定格値
SLA7065M SLA7066M SLA7067M

46
46
7

1.0 2.0 3.0
－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3
－2～＋2（tw＞1μs）
3.5（Without Heatsink）

＋150
－20～＋85
－30～＋150

単　位

V
V
V
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号

VM
VBB
VDD
VREF
TC

■推奨動作条件
規格値

min max
44

10 44
3.0 5.5
0.1 1.0

90

単　位

V
V
V
V
℃

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
REF入力電圧
ケース温度

備　考

VDDサージ電圧は0.5V以下にしてください
0.1V以下では制御電流精度が低下します
11Pinリード部温度（Without Heatsink）

項　目

主電源電流

Logic電源電流

出力MOSFET耐圧

出力MOSFET ON抵抗

出力MOSFETダイオード順電圧

最大応答周波数

Logic入力電圧

Logic入力電流

REF入力電圧

REF入力電流

MO出力電圧

MO出力電流

検出端子流入電流

検出電圧

基準電圧分割比

スイッチングタイム

PWM最小ON時間

チョッピングOFF時間

　

■電気的特性 （特に断りなき場合、VDD＝5V、VBB＝24V、Ta＝25℃）

記　号

IBB
　　 条件
IBBS

　　 条件
IDD

V（BR）DS
　　 条件
RDS（ON）
　　 条件
VF

　　 条件
fclk

　　 条件
VIL
VIH
IIL
IIH

　　 条件
IILM
IIH

　　 条件
VREF
　　 条件
VREFS
　　 条件
IREF
VMoL

　　 条件
VMoH
　　 条件
IMoL
IMoH
ISENSE
VSENSE
　　 条件
Mode F
Mode E
Mode C
Mode A
Mode 8
Mode 6
Mode 4
Mode 2
　　 条件
TONC
　　 条件
TOFFC
　　 条件
TON（min）
　　 条件
tOFF1
　　 条件
tOFF2
　　 条件
tOFF3
　　 条件

単　位

mA

μA

mA

V

Ω

V

kHz

V

μA

V

μA

V

mA

μA

V

%

μs

μs

μs

μs

　

定格値                                                                                                                                
SLA7065M SLA7066M SLA7067M

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
15 15 15

動作時 動作時 動作時
100 100 100

　 Sleep時 Sleep時 Sleep時
4 4 4

100 100 100
VBB＝44V、 ID＝1mA VBB＝44V、 ID＝1mA VBB＝44V、 ID＝1mA

0.7 0.25 0.18
　 ID＝1A ID＝2A ID＝3A

0.85 0.95 0.95
　  IF＝1A IF＝2A IF＝3A
250 250 250

Clock Duty＝50%時 Clock Duty＝50%時 Clock Duty＝50%時
VDD・0.25 VDD・0.25 VDD・0.25

VDD・0.75 VDD・0.75 VDD・0.75
±1 ±1 ±1
±1 ±1 ±1

Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync
－50 －50 －50
±1 ±1 ±1
M1, M2 M1, M2 M1, M2

0 1.5 0 1.5 0 1.5
定常電流制御 定常電流制御 定常電流制御

2 VDD 2 VDD 2 VDD
出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep）

±10 ±10 ±10
1.25 1.25 1.25

　  IMOL＝1.5mA  IMOL＝1.5mA  IMOL＝1.5mA
VDD－1.25 VDD－1.25 VDD－1.25
　  IMOH＝－1.5mA  IMOH＝－1.5mA  IMOH＝－1.5mA

3 3 3
－3 －3 －3

±10 ±10 ±10
0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05
　 VREF＝1V, Mode F時  VREF＝1V, Mode F時  VREF＝1V, Mode F時

100 100 100
98.1 98.1 98.1
92.4 92.4 92.4
83.1 83.1 83.1
70.7 70.7 70.7
55.5 55.5 55.5
38.2 38.2 38.2
19.5 19.5 19.5

VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V
2.0 2.0 2.0

Clock→OutON Clock→OutON Clock→OutON
1.5 1.5 1.5

Clock→OutOFF Clock→OutOFF Clock→OutOFF
1.8 1.8 1.8

Mode 2～F Mode 2～F Mode 2～F
12 12 12

Mode 8～F Mode 8～F Mode 8～F
9 9 9

Mode 4～6 Mode 4～6 Mode 4～6
7 7 7

Mode 2 Mode 2 Mode 2
電流は製品から流れ出す方向を－とします。

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7065M/SLA7066M/SLA7067M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

■Pin配列

■応用回路例

参考定数

Rs＝0.1～2Ω（※損失注意　P≒IO2×Rs）

R1＝10kΩ CA＝100μF／50V

R2＝5.1kΩ（VR） CB＝10μF／10V

R3＝10kΩ C1＝0.1μF

☆特にVDDラインのノイズに注意してください。

VDDラインのノイズが0.5V以上になると製品が誤動作する場合があ

りますので、GNDパターンの引き回しには十分に注意してください。

製品GND（11Pin）部からVDD系GND（S－GND）とVBB系GND（P

－GND）を分けるとノイズ低減効果があります。

☆使用しないLogic入力端子（CW/CCW,M1,M2,Reset,Sync）は、

必ずVDD又はGNDに接続してください。

オープンで使用した場合には、製品が誤動作します。

☆Logic出力（MO）端子を使用しない場合は、必ずオープンにしてくだ

さい。

O
utA

V
B

B

R
E

F

G
N

D

S
enseA

S
enseB

O
utA

/

VBB=VM=10~44V

VDD=3.0~5.5V

SLA7060M
シリーズ 

Q1

R1

R3
R2

RsA RsB

C1

6

8Reset

Disable

S-GND

9CW/CCW

10Clock
CB

CA

12M2

13M1

14MO

15Sync

116 2 3

7 5

4

O
utB

O
utB

/

18 19 20 21

P-GND

11 17

マイコン 
等 

A相出力

A/相出力

A相電流検出
Logic電源
制御電流設定&出力OFF制御入力
内部Logicリセット入力
正逆転切換入力
Step Clock入力
製品GND

励磁モード設定入力

2相励磁状態モニター出力
PWM制御切換入力
主電源（モータ電源）
B相電流検出

B/相出力

B相出力

Pin No. 記　号 機　能

OutA

OutA/

SenseA
VDD
REF
Reset
CW/CCW
Clock
GND
M2
M1
MO
Sync
VBB

SenseB

OutB/

OutB

■内部ブロック図
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B

SyncSenseA SenseB15 11GND

OSCOSC

DAC

MIC

–

+

–

+

DAC

PWM
Control

PWM
Control

Synchro
Control

Reg

Sequencer
&

Sleep Circuit
Pre-

Driver
Pre-

Driver

0.65
+0.2
–0.1

0.55
+0.2
–0.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

〔樹脂バリを含む〕 

20×P1.43±0.5=28.6±1

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

〔先端寸法〕 
4±0.7

4–〔R1〕 

〔先端寸法〕 

2.45±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1
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ゲートバリ 

9.
9±

0.
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R-end
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5 7 9 11 13 15 17 19 21 フォーミング番号　No.2102

■外形図 （単位：mm）
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1-2-1  2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC

SI-7321M   2相励磁～4W1-2相励磁対応・シーケンサ内蔵

■特長
・主電源電圧VBB：46V（max）実使用：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1.5A
・Clock入力方式（シーケンサー内蔵）
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピング
機能搭載
・待機時の消費電流を低減するSleep機能搭載
・ブランキング時間選択可能（1.8us or 3.6us）
・Clock入力エッジ選択可能（POS or POS/
NEG）
・プロテクト使用可否選択可能
・面実装44Pin

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VM
VBB
VDD
Io
VIN
VREF
VRS
PD
Tj
Ta
Tstg

項　目
モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
REF入力電圧
検出電圧
許容損失
接合部温度
動作周囲温度
保存温度

条　件

電流比率Mode F

tw<1μsは含まず
Ta＝25℃時

定格値
46
46
6
1.5

－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3

±2
3.5
＋150

－20～＋80
－30～＋150

＊：出力電流値は、Duty比、周囲温度、放熱条件によって制限される可能性があります。
いかなる場合もジャンクション温度Tｊを超えないようにしてください。

■推奨動作条件
項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧

REF入力電圧

ケース温度

記　号

VM
VBB
VDD

VREF

Tc

条　件

VDDサージ電圧は0.5V以下にしてください
保護機能未使用時
保護機能使用時
パッケージ中央部温度

規格値
min. max.

44
10 44
3.3 5.5

0.04
1.0
0.5
85

単　位

V
V
V

V

℃

主電源電流

Logic電源電流
出力MOSFET耐圧
出力MOSFET ON抵抗
出力MOSFETダイオード順電圧
最大応答周波数

Logic入力電圧

Logic入力電流

REF入力電圧

REF入力電流

Logic出力電圧

Logic出力電流

検出電圧
過電流検知電圧

基準電圧分割比

Sleep－Enable復帰時間

スイッチングタイム

PWM最小オン時間

PWMオフ時間

負荷断線未検知時間

IBB
IBBS
IDD

V(BR)DSS
RDS(ON)
VF
Fclk
VIL
VIH
IIL
IIH

VREF

VREFS
IREF
VLOL
VLOH
ILOL
ILOH
VSENSE
Vocp
Mode F
Mode E
Mode D
Mode C
Mode B
Mode A
Mode 9
Mode 8
Mode 7
Mode 6
Mode 5
Mode 4
Mode 3
Mode 2
Mode 1
TSE

tpdon1

ｔon(min)

toff1
toff2
toff3
topp

15
100
5

100
0.25 0.4
0.95 1.2

250
0.25VDD

0.75VDD
±1
±1

0.04 1.5
0.04 0.6
2 VDD

±10
1.25

VDD-1.25
1.25

－1.25
0.2

0.65 0.7 0.75
100
98.1
95.7
92.4
88.2
83.1
77.3
70.7
63.4
55.5
47.1
38.2
29.0
19.5
9.8

100
2.0
1.5
1.8
3.6
13
9.5
7.5

1.5 2 2.5

mA
μA
mA
V
Ω
V
kHz

V

μA

V

μA
V
V
mA
mA
V
V
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
μS
μS
μS
μs
μs
μs
μs
μs
μs

動作時
Sleep Mode

VBB＝44V , ID＝1mA
ID＝1.5A
IF＝1.5A
Duty＝50%時

保護機能未使用時
保護機能使用時
Sleep1 Mode
VREF＝0～VDD
ILOL＝1.25mA
ILOH＝－1.25mA

VREF＝0.2V, Mode F
対Vsence

VREF＝0.04V～1.5V

Sleep1&Sleep2
Clock → Out ON
Clock → Out OFF
B_SEL：L
B_SEL：H
Mode8～F
Mode4～7
Mode1～3
PWMオフから開始

■電気的特性

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

（特に断りなき場合、VDD＝5V、VBB＝24V、Ta＝25℃）

※電流は製品から流れ出す方向を－とします。

（Ta＝25℃）
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1.50 TYP

2.17

0.65

0.10

0.22±0.05

18.6±0.3

0.
10

±0
.0

5
2.

2±
0.

1
7.

5±
0.

2

9.
9±

0.
3

0.5±0.2

0～10° 

0.
15

+
0.

1
–0

.0
5

0.12 M

SI-7321M

■内部ブロック図

■応用回路例

■外形図

■Pin配列
Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

記　号
Out/A
Out/A
N.C.
RsA
G/A
Gnd1
E_SEL
P_SEL
Sync

CW/CCW
Reset
Clock
M1
M2
M3
B_SEL
Gnd1
G/B
RsB
N.C.
Out /B
Out /B
OutB
OutB
N.C.
RsB
GB
Gnd1
Gnd2
Flag
Mo
VDD

Ref/Sleep1
Gnd3
N.C.
VBB
N.C.
Gnd4
Gnd1
GA
RsA
N.C.
Out A
Out A

機　能
/A相出力
/A相出力
非接続端子
A相検出抵抗接続端子
/A相MOS FETゲート
製品Gnd1
エッジ選択入力
保護機能使用選択入力
PWM制御切替入力
シーケンス正転/逆転切替入力
内部Logicリセット入力
Step Clock入力

励磁/Sleep2設定入力

ブランキング時間選択入力
製品Gnd1
/B相MOS FETゲート
B相検出抵抗接続端子
非接続端子
/B相出力
/B相出力
B相出力
B相出力
非接続端子
B相検出抵抗接続端子
B相MOS FETゲート
製品Gnd1
製品Gnd2
保護回路モニター出力
2相励磁状態モニター出力
Logic電源
制御電流/Sleep1設定入力
製品Gnd3
非接続端子
主電源（モーター電源）
非接続端子
製品Gnd4
製品Gnd1
A相MOS FETゲート
A相検出抵抗接続端子
非接続端子
A相出力
A相出力

（単位：mm）
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SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M  1-2相励磁～4W1-2相励磁対応・シーケンサ内蔵

■特長
・主電源電圧VBB：46V（max）推奨：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1A、2A、3A（最大設定電流）をラインアップ
・Clock入力方式マイクロステップ駆動対応
（シーケンサ内蔵）
・1-2相励磁～4W1-2相励磁に対応
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピン
グ機能搭載
・ZIPタイプ21Pinモールドパッケージ採用（SLA
パッケージ）

■絶対最大定格

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
REF入力電圧
検出電圧
許容損失
接合部温度
動作周囲温度
保存温度

記　号

VM
VBB
VDD
IO
VIN
VREF
VRS
PD
Tj
Ta
Tstg

（Ta＝25℃）

定格値
SLA7060M SLA7061M SLA7062M

46
46
7

1.0 2.0 3.0
－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3
－2～＋2（tw＞1μs）
3.5（Without Heatsink）

＋150
－20～＋85
－30～＋150

単　位

V
V
V
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号

VM
VBB
VDD
VREF
TC

■推奨動作条件
規格値

min. max.
44

10 44
3.0 5.5
0.1 1.0

90

単　位

V
V
V
V
℃

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
REF入力電圧
ケース温度

備　考

VDDサージ電圧は0.5V以下にしてください
0.1V以下では制御電流精度が低下します
11Pinリード部温度（Without Heatsink）

項　目

主電源電流

Logic電源電流

出力MOSFET耐圧

出力MOSFET ON抵抗

出力MOSFETダイオード順電圧

最大応答周波数

Logic入力電圧

Logic入力電流

REF入力電圧

REF入力電流

MO出力電圧

MO出力電流
検出端子流入電流

検出電圧

基準電圧分割比

スイッチングタイム

PWM最小ON時間

チョッピングOFF時間

　

■電気的特性 （特に断りなき場合、VDD＝5V、VBB＝24V、Ta＝25℃）

記　号

IBB
　　 条件
IBBS

　　 条件
IDD

V（BR）DS
　　 条件
RDS（ON）
　　 条件
VF

　　 条件
fclk

　　 条件
VIL
VIH
IIL
IIH

　　 条件
IILM
IIH

　　 条件
VREF
　　 条件
VREFS
　　 条件
IREF
VMoL

　　 条件
VMoH
　　 条件
IMoL
IMoH
ISENSE
VSENSE
　　 条件
Mode F
Mode E
Mode D
Mode C
Mode B
Mode A
Mode 9
Mode 8
Mode 7
Mode 6
Mode 5
Mode 4
Mode 3
Mode 2
Mode 1
　　 条件
TONC
　　 条件
TOFFC
　　 条件
TON（min）
　　 条件
tOFF1
　　 条件
tOFF2
　　 条件
tOFF3
　　 条件

単　位

mA

μA
mA

V

Ω

V

kHz

V

μA

V

μA

V

mA
μA

V

%

μs

μs

μs

μs

定格値                                                                                                                                
SLA7060M SLA7061M SLA7062M

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
15 15 15

動作時 動作時 動作時
100 100 100

　 Sleep時 Sleep時 Sleep時
4 4 4

100 100 100
VBB＝44V、 ID＝1mA VBB＝44V、 ID＝1mA VBB＝44V、 ID＝1mA

0.7 0.25 0.18
　 ID＝1A ID＝2A ID＝3A

0.85 0.95 0.95
　  IF＝1A IF＝2A IF＝3A
250 250 250

Clock Duty＝50%時 Clock Duty＝50%時 Clock Duty＝50%時
VDD・0.25 VDD・0.25 VDD・0.25

VDD・0.75 VDD・0.75 VDD・0.75
±1 ±1 ±1
±1 ±1 ±1

Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync Clock, Reset, CW/CCW, Sync
－50 －50 －50
±1 ±1 ±1
M1, M2 M1, M2 M1, M2

0 1.5 0 1.5 0 1.5
定常電流制御 定常電流制御 定常電流制御

2 VDD 2 VDD 2 VDD
出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep） 出力OFF（Sleep）

±10 ±10 ±10
1.25 1.25 1.25

　  IMOL＝1.5mA  IMOL＝1.5mA  IMOL＝1.5mA
VDD－1.25 VDD－1.25 VDD－1.25
　  IMOH＝－1.5mA  IMOH＝－1.5mA  IMOH＝－1.5mA

3 3 3
－3 －3 －3

±10 ±10 ±10
0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05 0.95 1.00 1.05
　 VREF＝1V, Mode F時  VREF＝1V, Mode F時  VREF＝1V, Mode F時

100 100 100
98.1 98.1 98.1
95.7 95.7 95.7
92.4 92.4 92.4
88.2 88.2 88.2
83.1 83.1 83.1
77.3 77.3 77.3
70.7 70.7 70.7
63.4 63.4 63.4
55.5 55.5 55.5
47.1 47.1 47.1
38.2 38.2 38.2
29 29 29
19.5 19.5 19.5
9.8 9.8 9.8

VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V VREF≒VSENSE＝100%, VFEF＝0.1～1.0V
2.0 2.0 2.0

Clock→OutON Clock→OutON Clock→OutON
1.5 1.5 1.5

Clock→OutOFF Clock→OutOFF Clock→OutOFF
1.8 1.8 1.8

Mode 1～F Mode 1～F Mode 1～F
12 12 12

Mode 8～F Mode 8～F Mode 8～F
9 9 9

Mode 4～7 Mode 4～7 Mode 4～7
7 7 7

Mode 1～3 Mode 1～3 Mode 1～3

電流は製品から流れ出す方向を－とします。　

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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SLA7060M/SLA7061M/SLA7062M

1 2

5 17

O
utA

O
utA

/

O
utA

/

R
E

F

O
utA

3 4 7 6 169 814 13 18 19 20 2112 10

V
D

D

M
O

M
1

M
2

C
W

/C
C

W

O
utB

/

O
utB

/

O
utB

O
utB

C
lock

R
eset

V
B

B

SyncSenseA SenseB15 11GND

OSCOSC

DAC

MIC

–

+

–

+

DAC

PWM
Control

PWM
Control

Synchro
Control

Reg

Sequencer
&

Sleep Circuit
Pre-

Driver
Pre-

Driver

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

■Pin配列

■応用回路例

参考定数

Rs＝0.1～2Ω（※損失注意　P≒IO2×Rs）

R1＝10kΩ CA＝100μF／50V

R2＝5.1kΩ（VR） CB＝10μF／10V

R3＝10kΩ C1＝0.1μF

☆特にVDDラインのノイズに注意してください。

VDDラインのノイズが0.5V以上になると製品が誤動作する場合があ

りますので、GNDパターンの引き回しには十分に注意してください。

製品GND（11Pin）部からVDD系GND（S－GND）とVBB系GND（P

－GND）を分けるとノイズ低減効果があります。

☆使用しないLogic入力端子（CW/CCW,M1,M2,Reset,Sync）は、

必ずVDD又はGNDに接続してください。

オープンで使用した場合には、製品が誤動作します。

☆Logic出力（MO）端子を使用しない場合は、必ずオープンにしてくだ

さい。

A相出力

A/相出力

A相電流検出
Logic電源
制御電流設定&出力OFF制御入力
内部Logicリセット入力
正逆転切換入力
Step Clock入力
製品GND

励磁モード設定入力

2相励磁状態モニター出力
PWM制御切換入力
主電源（モータ電源）
B相電流検出

B/相出力

B相出力

OutA

OutA/

SenseA
VDD
REF
Reset
CW/CCW
Clock
GND
M2
M1
MO
Sync
VBB

SenseB

OutB/

OutB

■内部ブロック図

■外形図 （単位：mm）

O
utA

V
B

B

R
E

F

G
N

D

S
enseA

S
enseB

O
utA

/

VBB=VM=10~44V

VDD=3.0~5.5V

SLA7060M
シリーズ 

Q1

R1

R3
R2

RsA RsB

C1

6

8Reset

Disable

S-GND

9CW/CCW

10Clock
CB

CA

12M2

13M1

14MO

15Sync

116 2 3

7 5

4

O
utB

O
utB

/

18 19 20 21

P-GND

11 17

マイコン 
等 

Pin No. 記　号 機　能

0.65
+0.2
–0.1

0.55
+0.2
–0.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

〔樹脂バリを含む〕 

20×P1.43±0.5=28.6±1

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

〔先端寸法〕 
4±0.7

4–〔R1〕 

〔先端寸法〕 

2.45±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1

〔根元寸法〕 

ゲートバリ 

9.
9±

0.
2

12
.9

±0
.2

16
±0

.2

〔
フ
ィ
ン
〕
 

17
.9

±0
.6

5±
0.

5

4.
2M

IN

R-end

1 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 7 9 11 13 15 17 19 21 フォーミング番号　No.2102

0.
55

+
0.

2
–0

.1

16.4±0.2

24.4±0.2

31.0±0.2

31.3±0.2

〔樹脂バリを含む〕 

20×P1.43±0.5=28.6±0.7

φ 3.2±0.15×3.8

φ 3.2±0.15

〔先端寸法〕 

2.45±0.2

4.8±0.2

6±0.6

7.5±0.6

1.7±0.1

〔根元寸法〕 3±
0.

5

〔
4.

6〕
 

〔
先
端
寸
法
〕
 

1.
6±

0.
5

〔
先
端
寸
法
〕
 

ゲートバリ 

9.
9±

0.
2

12
.9

±0
.2

16
±0

.2

〔
フ
ィ
ン
〕
 

1 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

5 7 9 11 13 15 17 19 21

0.65
+0.2
–0.1

フォーミング番号　No.2104 製品質量：約6g
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SLA7075MR，MPR/7076MR，MPR/7077MR，MPR/7078MR，MPR   2相励磁～4W1-2相励磁対応・シーケンサ内蔵

■特長
・電流検出抵抗内蔵、保護回路内蔵タイプもラ
インアップ
・主電源電圧VBB：46V(max)実使用：10～44V
・Logic電源電圧VDD：3.0～5.5V対応
・出力電流Io：1A、1.5A、2A、3A（最大設定電
流）をラインアップ

・Clock入力方式マイクロステップ駆動対応
（シーケンサ内蔵）
・自励タイプPWM電流制御方式採用
・Hold時のモータ異音を防止する同期チョッピン
グ機能搭載
・待機時の消費電流を低減するSleep機能搭載
・ZIPタイプ23Pinモールドパッケージ採用（SLA
パッケージ）

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC

■絶対最大定格
項　目 記　号 定格値 単　位 備考

モータ電源電圧 VM 46 V
主電源電圧 VBB 46 V
Logic電源電圧 VDD 6 V
出力電流 Io ※1 A Vref=0.4V, Mode F
Logic入力電圧 VIN －0.3～VDD＋0.3 V
REF入力電圧 VREF －0.3～VDD＋0.3 V
検出電圧 VRS ±2 V tw<1μsは含まず

許容損失 PD
4.7

W
Ta＝25℃時

17 Tc＝25℃時
接合部温度 Tj ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －30～＋150 ℃

＊1： SLA7075MR，MPR(1.0A)、SLA7076MR，MPR(1.5A)、SLA7077MR，MPR(2.0A)、SLA7078MR，MPR(3.0A)
出力電流値は、Duty比、周囲温度、放熱条件によって制限される可能性があります。
いかなる場合もジャンクション温度Tｊを超えないようにしてください。

■電気的特性
項　 目 記号 単位 

定格値 
　 min. max.

15 
100 
5 
 
0.85 
0.6 
0.4 
0.24 
1.1 
1.25 
1.2 
2.1 
 

0.25VDD 
 
 
 
0.3 
0.45 
0.4 
0.45 
VDD 
 
 
 
 
 

0.314 
0.314 
0.211 
0.160  
0.75 
 
 
 
1.25 
 
1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.25 
 
1.25 
 
 

IBB 
IBBS 
Icc 

V（BR）DSS 
 

RDS（ON） 
 
 
 

VF 
 
 

Fclock 
VIL 
VIH 
IIL 
IIH 
 

VREF
 

 
 

VREFS 
IREF 
VSENSE 
TSE 
tcon 
tcoff 
 

RS 
 
 

Vocp 
 
Iocp 
 

VFlagL 
VFlagH 
IFlagL 
IFlagH 
ModeF 
ModeE 
ModeD 
ModeC 
ModeB 
ModeA 
Mode9 
Mode8 
Mode7 
Mode6 
Mode5 
Mode4 
Mode3 
Mode2 
Mode1 
VMOL 
VMOH 
IMOL 
IMOH 

ｔon（min） 
toff1 
toff2 
toff3 
 

主電源電流
 

 
Logic電源電流 
出力MOSFET耐圧 
 

出力MOSFET ON抵抗 
 
 
 

出力MOSFETﾀﾞｲｵｰﾄﾞ順電圧 
 
 
最大応答周波数 

Logic入力電圧 
 

Logic入力電流 
 
 

REF入力電圧
 

 
 
 
REF入力電流 
SENSE検出電圧 
Sleep－Enable復帰時間 

スイッチング時間 
 
 

検出抵抗
 

 
 
過電流検知電圧 
 
過電流検知電流 
 

Flag出力電圧 
 

Flag出力電流 
 
 
 
 
 
 
 
 
基準電圧分割比 
 
 
 
 
 
 
 

Mo出力電圧
 

 

Mo出力電流 
 
PWM最小オン時間 
 
PWMオフ時間 

 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 
 

0.75VDD 
 
 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
2 
 
 
100 
 
 

0.296 
0.296 
0.199 
0.150  
0.65 
 
 
 
 

VDDー1.25 
 

－1.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDDー1.25 
 

ー1.25

typ.
 
 
 
 
 0.7 
0.45 
0.25 
0.18 
0.85 
1.0 
0.95 
0.95 
 
 
 
±1 
±1 
 
 
 
 
 

±10 
VREF 
 
2.0 
1.5 
0.305 
0.305 
0.205 
0.155 
0.7 
2.3 
3.5 
4.6 
 
 
 
 
100 
98.1 
95.7 
92.4 
88.2 
83.1 
77.3 
70.7 
63.4 
55.5 
47.1 
38.2 
29.0 
19.5 
9.8 
 
 
 
 
1.7 
12 
9 
7

条　件 

動作時 
Sleep1&Sleep2時 
 
VBB=44V , ID=1mA 
SLA7075M、ID=1.0A 
SLA7076M、ID=1.5A 
SLA7077M、ID=2.0A 
SLA7078M、ID=3.0A 
SLA7075M、ID=1.0A 
SLA7076M、ID=1.5A 
SLA7077M、ID=2.0A 
SLA7078M、ID=3.0A 
Clock Duty=50%時 
 
 
 
 
SLA7075MR/7075MPR、電流設定範囲 
SLA7077MR/7076MPR、電流設定範囲 
SLA7077MR/7077MPR、電流設定範囲 
SLA7078MR/7078MPR、電流設定範囲 
出力(OFF)Sleep1 
 
基準電圧分割比：100%時 
Sleep1&Sleep2 
Clock → Out ON 
Clock → Out OFF 
SLA7075MR/7075MPR、公差±3% 
SLA7076MR/7076MPR、公差±3% 
SLA7077MR/7077MPR、公差±3% 
SLA7078MR/7078MPR、公差±3% 
SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR、モータコイルショート時 
SLA7075MPR/7076MPR 
SLA7077MPR 
SLA7078MPR 
SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR、IFlagL=1.25mA 
SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR、IFlagH=-1.25mA 

SLA7075MPR/7076MPR/7077MPR/7078MPR
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMOL＝1.25mA 
IMOH＝ー1.25mA 
 
 
 
Mode 8 ～F 
Mode 4 ～7 
Mode 1 ～3

mA 
μA 
mA 
V 
 

Ω
 
 
 
 

V
 
 
 
kHz 

V
 
 

μA 
 
 
 
V 
 
 
μA 
V 
μS 
μS 
μS 
 

Ω 
 
 
V 
 
A 
 

V 
 
mA 
 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

V
 
 
 
mA
 

μs 
μs 
μs 
μs

■推奨動作条件

項　目

モータ電源電圧
主電源電圧
Logic電源電圧
REF入力電圧
ケース温度

記号

VM
VBB
VDD
VREF
TC

単位

V
V
V
V
℃

定格値
　min. max.

44
10 44
3.0 5.5
0.0 0.4

90

備　考

VDDサージ電圧は0.5V以下にしてください
電流制御動作時
12Pinリード部温度（Without Heatsink）
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

■Pin配列■内部ブロック図

–

+

–

+

O
utB

O
utB

O
utA

O
utA

O
utA

O
utA

O
utB

O
utB

V
D

D

M
O

F
lag

R
ef/S

leep1

M
1

M
2

M
3

C
W

/C
C

W

C
lock

R
eset

V
B

B

RS

SenseB

RS

SenseA

1 2 3 4

5

6 7 8 9 16 10 15 11 20 21 22 2314

MIC

13

17 12

19

18

Protect

Sequencer
&

Sleep Circuit

Pre-
Driver

OSC

PWM
Control

Synchro
Control

OSC

Sync Gnd

DACDAC

PWM
Control

Protect

Reg

Pre-
Driver

Pin No. 記　号 機　能

OutA

OutA/

SenseA
MO
M1
M2
M3
Clock
VSS
Gnd

Ref/Sleep1
VDD
Reset
CW/CCW
Sync
Flag※1

SenseB

OutB/

OutB

A相出力

A/相出力

A相電流検出
2相励磁状態出力モニター出力

励磁／Sleep2設定入力

Step Clock入力
主電源（モーター電源）
製品Gnd
制御電流／Sleep1設定入力
Logic電源
内部Logicリセット入力
シーケンス正転／逆転切替入力
PWM制御切換入力
保護回路モニター出力※1

B相電流検出

B/相出力

B相出力

SLA7075MR/7076MR/7077MR/7078MRはProtect回路が削除、Flag端子がN.C.となります。 ※1：SLA7075MR/7076MR/7077MR/7078MRはN.C.端子

■応用回路例

OutBOutAOutA
VDDC1r1

Q1

SLA7075MR,MPR 
SLA7076MR,MPR 
SLA7077MR,MPR 
SLA7078MR,MPR

Reset/Sleep1

Clock 

CW/CCW 

M1 

M2 

M3 

Sync 

MO 

Flag 

Ref/Sleep

OutB
CA

Vs=10V～44V

+

BB

SenseA Gnd

1点Gnd

C2

ロジックGnd パワーGnd

CB

r2

マイコン 
等 

r3

SenseB

Vcc=3.0V～5.5V

※SLA7075MR，SLA7076MR，SLA7077MR，SLA7078MRには、Flag端子(18pin)は
　ありません。

■外形図

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

ゲートバリ 

φ3.2±0.15

0.65

22×P1.27±0.5＝27.94±1

φ3.2±0.15×3.8

+0.2
–0.1

0.55 +0.2
–0.1

9.
5

+
1

–0
.5

31.3±0.2

9.
9±
0.
2

12
.9

±0
.2

16
±0
.2

4.6±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

5±
0.
5

（
4.
3）
 

4.5±0.7

（先端寸法） 

（根元寸法） 

（樹脂バリを含む） 

4－（R1） 

R-end

SLA7075MR, MPR/7076MR, MPR/7077MR, MPR/7078MR, MPR

製品質量：約6g
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PG001M  SLA7042M/SLA7044M用シリアル信号発生器

■絶対最大定格
項　目 記　号 定格値 単　位
電源電圧 VDD －0.5～7 V
入力電圧 VI －0.5～VDD＋0.5 V
入力電流 II ±10 mA
出力電圧 VO －0.5～VDD＋0.5 V
出力電流 IO ±15 mA
許容損失 PD 200 mW
動作温度 TOP －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

項　目 記　号 条　件
定格値

単　位
min. typ. max.

電源電圧 VDD 4.5 5.5 V
電源電流 IDD VDD＝5.5V 0.35 0.45 mA

出力電圧
VOH

VDD＝5V, IO＝±3mA
4.5

VVOL 0.4
入力電流 II VDD＝5V, VI＝0 or 5V ±1 μA

入力電圧
VIH

VDD＝5V
3.5 5

V
VIL －0.3 1.5

入力ヒステリシス電圧 VH VDD＝5V 1 V
入力容量 CI VDD＝5V 5 10 pF
内蔵発振周波数 F

VDD＝5V
1.5 MHz

伝達遅延時間
TCS

図1参照
50 100

ns
TCC 430 550

出力電圧 Tr VDD＝5V, CL＝15pF 20
ns

立上がり立下がり時間 Tf 図2参照 20
CLOCK IN端子 VCIH Hレベル時間, VDD＝5V 4.5

μs
入力クロック時間 VCIL Lレベル時間, VDD＝5V 0.5
リセット設定時間（A） tsR 対クロック↑

100 ns
リセット入力後安定時間（B） tpsR 図3参照
信号設定時間（C） tsS 対クロック↓

100 ns
信号入力後安定時間（D） tpsS 図3参照

D
C
特
性

A
C
特
性

（Ta＝25℃）■特性表

CLOCK_IN

CLOCK_OUT

DATA

STROBE

TCC

TCS1/F 1/F

CLOCK_OUT
DATA
STROBE

90%

10%

Tr Tf

CLOCK_IN

RESET

MO

MS1

MS2

CW/CCW

VC

A

B

C

D C D C D

C

D

励磁切替えポイント 

※VCの切替えは、CLOCK-INがLレベルの期間のみ。 

図-1 図-3　ロジックタイミング波形図-2

（Ta＝25℃）

■標準外付け回路図

5V

16

MPU

VDD
RESET

CLOCK_IN

CLOCK
_OUT CLOCK_A

CLOCK_B

STROBE_A SLA7042M
SLA7044MSTROBE_B

DATA_A

DATA_B

STROBE

DATA_A

DATA_B

CW/CCW

MS1

MS2

VC

MO
NC GND CP1 CP2

1
14

13

11

10

2

3

6

7

15

12

NC NC NC

Rs Rs

8 5 4

9

P
G
0
0
1
M

1-2-1 2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC
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PG001M

■内部ブロック図

(A) 
励磁モード設定部 

MS1 6

MS1 7

VC

2h

a

b

c

Q1 Q2 Q3 Q4 Phase

15

GND
8

VDD

SET

16

CLOCK_OUT14

DATA_A11

DATA_B10

STROBE13

CP1
5

CP2
4

NC
12

MO 9

CLOCK_IN 2

RESET 1

CW/CCW 3

(B) 
パラレル信号発生器 

(C) 
パラレル-シリアル 
変換器 

(D) 
UP/DOWNカウンター 

(E) 
発振器 

…入力 

…出力 

（中の数字は、ピンNo.） 

※入力の空き端子は、全てH or Lに固定して下さい。（CP1, CP2, NC端子を除く）。 

■出力モードVS出力パルス
出力パルス 

OUT励磁 

出力パルス 

OUT励磁 

CLOCK
_OUT

STROBE 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Phase a

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

b c Phase a b c
CLOCK
_OUT

STROBE

出
力
モ
ー
ド 

出
力
モ
ー
ド 

■出力モードシーケンス
励磁方式 

2-2相 
Full Step (1) 
(VC: H) 
 

2-2相 
Full Step (2) 
(VC: L) 
 

1-2相 
Half Step 

 
 

W1-2相 
1/4 Step 
 
 

2W1-2相 
1/8 Step

1

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

CLOCK

MO

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

DATA_A

DATA_B

CW/CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

3

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

4

H

=

=

=

=

=

=

=

=

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

5

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

6

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

7

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

8

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

10

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

11

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

12

H

=

=

=

=

=

=

=

=

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

13

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

14

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

15

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

16

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

17

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

18

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

19

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

20

H

=

=

=

=

=

=

=

=

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

21

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

1

7

7

1

22

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2

6

6

2

2

6

6

2

23

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

3

5

5

3

24

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

26

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

27

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

28

H

=

=

=

=

=

=

=

=

7

0

0

7

7

0

0

7

7

0

0

7

29

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

7

1

1

7

     

30

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

6

2

2

6

6

2

2

6

31

H

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

3

3

5

32

L

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RESET

＝：無出力 

×：Don't care

※：MOは出力モードが4:4（7:7）、4:4

（7:7）、4:4 （7:7）、4:4（7:7）の時、

CLOCK_INがHレベルの期間、L

レベルを出力。

（　）内は、 2-2相VC:Hの時。

■入出力機能相関表
入　　力 出　　力 

モード RESET MO STROBECLOCK
_IN

CW
/CCW

CLOCK
_OUT

DATA
-A

CW

CCW

CW
L H

L H

H H

H H

×

×

L

L

CCW

RESET

CW

CCW

DATA
-B

出力モード 
4 or 7 
Output  
Mode 
 

入力モード 
4 or 7 
Output  
Mode 
 

■励磁選択機能表

励磁方式 

入　力 

0

VC

H

L

L

L

H

L

L

L

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– – 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

L

H

× 

× 

H H× 

MS1 MS2 0% 20% 40% 55.5% 71.4% 83% 91% 100%

141%

100%

100%

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7

SLA7042M/7044M出力電流モード 
 

励磁モード選択 
トルク 
ベクトル 

2-2相 
Full Step 
 

1-2相 
Half Step 

 
 W1-2相 

1/4 Step 
 
 2W1-2相 

1/8 Step

19.2
20.0max

6.
3

6.
65

m
ax

16 9

1
0.89

ロット番号 

品　　名 

2.54±0.25 0.48±0.10

0.5
1m

in

2.
54

m
in

5.
08

m
ax

1.3
8

7.62

0.25
+0.11
–0.05

0～15℃ 

■外形図 （単位：mm）

製品質量：約1g
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1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/ブラシ付きDCモータ駆動用IC

A3901SEJ   2相/1-2相励磁

■特長
・低オン抵抗出力
・スリープモード内蔵（超低消費電力）
・貫通電流防止のための、デッドタイム機能内蔵

■絶対最大定格

■電気的特性 （Ta＝25℃、指定が無い場合VIN＝8～25V）

単　位
V
mA
mA
V
W
W
℃
℃
℃

記　号
VBB
IOUT1*1

IOUT2*1

VIN（連続）
PD1*2

PD2*3

Ta
Tj
Tstg

項　目
電源電圧
出力電流（1chあたり）
出力電流（パラレル接続時）
ロジック入力電圧

パッケージパワー損失

動作周囲温度
接合部温度
保存温度

条　件

4層基板（High・K）使用時
2層基板（567.6mm2）使用時

定格値
7

±400
±800
－0.3～6

2.77（at Ta＝25℃）
1.92（at Ta＝25℃）
－20～＋85
150

－55～＋150

*1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限を受けることがあります。いかなる使用条件下に
おいても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj=150℃）を超えないようにしてください。

*2：周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－22.2mW／℃にてディレーティングが必要となります。
*3：周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－15.3mW／℃にてディレーティングが必要となります。

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲

主電源電流

出力オン抵抗

出力ダイオード順電圧

VBB

IBB

RDS（ON）

VF

2.5 5.5
－ 0.6 －
－ 50 100

1.8 2.1
1.2 1.4
1.2 1.4
0.8 1.0

1.5

V
mA
nA
Ω
Ω
Ω
Ω
V

動作時
動作時（fPWM ＝ 20KHz）
Sleep時
Source側, IOUT＝－300mA, VBB＝3V
Source側, IOUT＝－300mA, VBB＝5V
Sink側, IOUT＝300mA, VBB＝3V
Sink側, IOUT＝300mA, VBB＝5V
IF＝0.3A

出力ドライバ部

制御部

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

ロジック入力ヒステリシス

伝播遅延時間

クロスオーバーディレイ
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス

VIN（1）
VIN（0）
IIN（1）
IIN（0）
VIN（hys）

tPD

tcod
Tj

TjHYS

VBB/2 － －
－ － 0.5
－ <100 500
－ <－100 －500

150
130
50
80
150
10

V
V
nA
nA
mV
nS
nS
nS
℃
℃

IN＝High
IN＝Low
VIN＝2V
VIN＝0.8V

Input Low to Sink On, Input High to Source On
Input Low to Sink On, Input High to Source On

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3901SEJ

■内部ブロック図

■端子配置図

■外形図

IN1

TSD

IN2

IN3

GND

OUT1

OUT2

Stepper
Motor

10µF/10V

VBB

OUT3

OUT4IN4

CONTROL
LOGIC/
GATE
DRIVE

1

2

3

4

5

IN1

IN2

GND

IN3

IN4

Out1

Out2

VBB

Out3

Out4

10

9

8

7

6

2.38

10

10

21

21

A

B

PCB Layout Reference View

1.65

2.38

0.30

1

10 0.500.85

3.10

C

1.65

3.00

3.00

0.75

0.25

0.50

0.40

C0.08

11XD

（単位：mm）
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A3966SLB  2相/1-2相励磁

■絶対最大定格

項　目 記　号
定格値

単　位
A3966SLB

出力電源電圧 VBB 30 V
出力電流（ピーク） IO（Peak） ±750 mA
出力電流（連続） IO ±650 mA
ロジック電源電圧 VCC 7.0 V
ロジック入力電圧範囲 VIN －0.3～VCC＋0.3 V
SENSE電圧 VS 1.0 V
許容損失      PD（注1） 1.86 W
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
接合部温度      Tj（注2） ＋150 ℃
保存温度 Tstg －55～＋150 ℃

●出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱条件により制限される場合があります。
いかなる条件下においても、最大定格出力電流および接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにする必要があります。
注1：周囲温度25℃以上の場合は－14.93mW/℃（SLB）にてディレーティングしてください。
注2：接合部温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動作しま
すが、このような条件下での使用は、極力避けてください。

■電気的特性

項　目 記　号 条　件
規格値

単　位
min. typ. max.

出力段（OUTA又はOUTB）
出力電源電圧範囲 VBB 動作状態、IO＝±650mA、L＝3mH VCC 30 V

出力漏れ電流 ICEX
VO＝30V ＜1.0 50 μA
VO＝0V ＜－1.0 －50 μA

Source Driver、IO＝－400mA 1.7 2.0 V

出力飽和電圧 VCE（sat）
Source Driver、IO＝－650mA 1.8 2.1 V

Sink Driver、IO＝＋400mA、VSENSE＝0.5V 0.3 0.5 V
Sink Driver、IO＝＋650mA、VSENSE＝0.5V 0.4 1.3 V

SENSE電流オフセット ISO IS－IO、IO＝50～650mA 12 18 24 mA

クランプDi順方向電圧 VF
IF＝400mA 1.1 1.4 V
IF＝650mA 1.4 1.6 V

モータ電源電流（無負荷）
IBB（ON） VENABLE1＝VENABLE2＝0.8V 3.0 5.0 mA
IBB（OFF） VENABLE1＝VENABLE2＝2.4V ＜1.0 200 μA

制御ロジック部
ロジック電源電圧範囲 VCC 動作状態 4.75 5.50 V

ロジック入力電圧
VIH 2.4 V
VIL 0.8 V

ロジック入力電流
IIH VIN＝2.4V ＜1.0 20 μA
IIL VIN=0.8V ＜－20 －200 μA

REFERENCE入力電圧範囲 VREF 動作状態 0.1 2.0 V
REFERENCE入力電流 IREF －2.5 0 1.0 μA
REFERENCE分圧比 VREF/VTRIP 3.8 4.0 4.2
電流検出コンパレータ入力オフセット電圧 VIO VREF＝0V －6.0 0 6.0 mV
電流検出コンパレータ入力電圧範囲 VS 動作状態 －0.3 1.0 V
PWM RC 周波数 fOSC CT＝680pF、RT＝56kΩ 22.9 25.4 27.9 kHz

PWM伝播遅延時間 tPWM
Comparator Trip to Source OFF 1.0 1.4 μS
Cycle Reset to Source ON 0.8 1.2 μS

クロスオーバー回避時間 tcodt 1kΩ Load to 25V 0.2 1.8 3.0 μS
IO＝±650mA、50％から90％：ENABLE ON to Source ON 100 ns
IO＝±650mA、50％から90％：ENABLE OFF to Source OFF 500 ns
IO＝±650mA、50％から90％：ENABLE ON to Sink ON 200 ns

伝播遅延時間 tpd
IO＝±650mA、50％から90％：ENABLE OFF to Sink OFF 200 ns
IO＝±650mA、50％から90％：PHASE Change to Sink ON 2200 ns
IO＝±650mA、50％から90％：PHASE Change to Sink OFF 200 ns
IO＝±650mA、50％から90％：PHASE Change to Source ON 2200 ns
IO＝±650mA、50％から90％：PHASE Change to Source OFF 200 ns

過熱保護動作温度 Tj 165 ℃
過熱保護ヒステリシス ΔTj 15 ℃
UVLO Enableしきい値 VUVLO en VCC立上げ時 4.1 4.6 V
UVLOヒステリシス VUVLO hys 0.1 0.6 V

ロジック電源電流
ICC（ON） VENABLE1＝VENABLE2＝0.8V 50 mA
ICC（OFF） VENABLE1＝VENABLE2＝2.4V 9 mA

●typ（標準）は参考値を示します。

（指定のない場合はTa＝＋25℃、VBB＝30V、VCC＝4.75V～5.5V、VREF＝2V、VS＝0V、RC＝［56kΩと680pFの並列］を通してGNDへ接続）

■特長
・最大出力定格は、30V、±650mA
・周波数固定PWM電流制御
・Ground-Clamp & Flybackダイオード内蔵
・過熱保護・貫通電流防止・UVLO回路内蔵
・低熱抵抗な銅製バットウィングリードフレームを
使用

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3966SLB

■内部ブロック図（1/2回路）
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■応用回路例

ITRIP≒IOUT＋ISO≒VREF/（4・RS）
tblank≒1,900・CT
fOSC≒1/（RT・CT＋tblank）
RT＝56kΩ（20kΩ～100kΩ）
CT＝680pF（470pF～1,000pF）

（ステッピングモータ駆動例） 
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■端子接続図

A3966SLB
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■真理値表
PHASE ENABLE OUTA OUTB

X H Z Z
H L H L
L L L H

0.32 
0.23

1.27 
0.40

1.27 
BSC 0 T゚O 8゜ 

10.65 
10.00

7.60 
7.40

2.65 
2.35

0.51 
0.33

1

16 9

2 3

0.10 MIN.

10.50 
10.10

A3966SLB

■外形図 （単位：mm）

X：規定せず（LあるいはHどちらでも可）
Z：ハイインピーダンス
（ソース、シンクドライバ両方ともOFF）

製品質量：約0.45g
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■絶対最大定格

A3982SLB  2相/1-2相励磁

項　目 記　号 定格値 単　位
出力電源電圧 VBB 35 V
出力電流（連続） IO ±2.0 A
検出電圧 VSENSE 0.5 V
リファレンス電圧 VREF 4.0 V
許容損失 PD（注1） 2.77（注2） W
接合部温度 Tj（注3） ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －55～＋150 ℃

●出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱条件により制限される場合があります。
いかなる条件下においても、最大定格の出力電流および接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。
注1：周囲温度25℃以上の場合は－22.2mW/℃にてディレーティングが必要となります。
注2：GND銅箔面積3.0平方インチの2層基板使用時
注3：接合部温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動作しま
すが、このような条件下での使用は、極力避けてください。

■電気的特性 （指定の無い場合はTa=25℃、VBB=35V）

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動

アレグロマイクロシステムズ社製品

項　目 記　号 条　件
規格値

単　位
min. typ. max.

出力部
主電源電圧範囲 VBB 動作状態 8 35 V
ロジック電源電圧範囲 VDD 動作状態 3.0 5.5 V

出力オン抵抗 RDS(ON)
Source Driver Io=－1.5A 0.5

Ω
Sink Driver Io=1.5A 0.5

ボディダイオード順電圧 VF
Source Driver Io=－1.5A 1.4

V
Sink Driver Io=1.5A 1.4

主電源電流 IBB
FPWM＜50kHz TBD 4.0 mA

動作状態、 OUTPUT Disabled TBD 2.0 mA

ロジック電源電流 IDD
FPWM＜50kHz TBD 8.0 mA

OUTPUT Disabled TBD 5.0 mA
制御部

ロジック入力電圧
VIN(1) 0.7VDD V
VIN(0) 0.3VDD V

ロジック入力電流
IIN(1) VIN=0.7VDD －20 ＜1.0 20 μA
IIN(0) VIN=0.3VDD －20 ＜1.0 20 μA

ロジック入力電圧ヒステリシス 200 300 400 mA
ブランキング時間 tBLANK 700 950 1300 ns

固定オフ時間 tOFF
OSC＞3V 30 μS

ROSC=TBD to GND 30 μS
REF入力電圧範囲 VREF 動作状態 0 4 V
REF入力電流 IREF 0 ±3 μA

Gain(Gm)エラー EG
VREF=2V、 DAC=70.7% ±5 %
VREF=2V、 DAC=100% ±4 %

クロスオーバーデッドタイム TDT SR Enabled 100 475 800 ns
過熱保護動作温度 Tj 165 ℃
過熱保護ヒステリシス ΔTj 15 ℃
低電圧保護動作電圧 VUVLO VDD電圧、立ち上がり時 2.45 2.7 2.95 V
低電圧保護ヒステリシス ΔVUVLO 0.05 0.1 V
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A3982SLB

■応用回路例

■内部ブロック図 ■端子接続図
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R1 ：30KΩ 
RS ：0.5Ω 
R2 ：22KΩ 
R3 ：15KΩ 

CS ：0.1µF 
CA1 ：10µF／10V 
CA2 ：0.22µF
CB1 ：100µF／50V 
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■外形図

■真理値表

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

●6、7、18、19番端子は、すべてショートされています。（GNDに接続）

（24ピン　SOIC）

※CA2、CB2はパスコンになります。

　製品にできる限り近い位置に必ず付与してください。

（単位：mm）

MS1 　Microstepping
　　Excitation Mode　Resolution

L Full Step 2 Phase

H Half Step 1-2 Phase

製品質量：約0.64g
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A3959SB/SLB/SLP  2相/1-2相励磁

■絶対最大定格■特長
・最大出力定格は、50V、±3A
・低オン抵抗MOSFET出力段
（RDS（ON）:270mΩ Typical）
・モータの鉄損を悪化させることなく駆動電流の
追従性・安定性を改善できるMixed Decayによ
るPWM電流制御が可能（Fast Decayあるいは
Slow Decayも対応可能）

・過熱保護、貫通電流防止回路および低入力電
圧保護内蔵

＊1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱条件により制限される場合があります。いかなる使用条件下
においても、最大定格出力電流および接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。

＊2：周囲温度25℃以上の場合は－25mW/℃（A3959SB/A3959SLP）、－17.85mW/℃（A3959SLB）にてディレーティ
ングしてください。

＊3：接合部温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン
回路が動作しますが、このような条件下での使用は、極力避けてください。

項　目 記　号 条　件
規格値

A3959SB A3959SLB A3959SLP
単　位

■電気的特性 （特に断りなき場合、VDD=5.0V, VBB=50V, VSENCE=0.5V, fPWM＜50kHz, Ta=25℃）

規格値
Min. Typ. Max.

項　目 記　号 条　件 単　位

主電源電圧範囲

主電源電流

出力リーク電流

MOS FET ON抵抗

FET ボディ Di 順電圧

クロスオーバーディレイ時間
Logic 電源電圧範囲

Logic 電源電流

Logic 入力電圧

Logic 入力電流

Enable 端子入力電流

内部発振周波数
REF 入力電圧範囲
REF 端子入力電流
電流検出Offset
REF デバイド比

電流検出ばらつき＊1

出力応答時間

過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス

VBB

IBB

IDSS

RDS（ON）

VF

COCD
VDD

IDD

VIL
VIH
IIL
IIH
IENAL
IENAH
fosc
VREF
IREF
VIO
－

EGm

tpd

Tj
ΔTj
UVLO
ΔUVLO

動作状態
Sleep モード時
動作状態
出力OFF時
Sleep モード時
VOUT=VBB
VOUT=0V

Source, IOUT=-3A
Sink, IOUT=3A

Source Diode, IF=3A
Sink Diode, IF=－3A

動作状態
動作状態

Sleep モード時
VIN(0)
VIN(1)

IIN(0), VIN=0.8V
IIN(1), VIN=2.0V
IIN(0), VIN=0.8V
IIN(1), VIN=2.0V
Rosc=51kΩ
動作状態
VREF=VDD
VREF=0V

VREF=VDD
VREF=0.5V

0.5EIN～0.9EOUT, PWM時ソース側ON
0.5EIN～0.9EOUT, PWM時ソース側OFF
0.5EIN～0.9EOUT, PWM時シンク側ON
0.5EIN～0.9EOUT, PWM時シンク側OFF

VDD電圧

9.5 50
0 50

4.0 7.0
2.0 5.0

20
＜1.0 20
＜－1.0 －20
270 300
270 300

1.6
1.6

300 600 1000
4.5 5.0 5.5

6.0 10
2.0
0.8

2.0
＜－2.0 －20

－20 ＜1 20
16 40
40 100

3.65 4.25 4.85
0 VDD

±1.0
±5.0
10

±4.0
±14

600 750 1200
50 150 350
600 750 1200
50 100 150

165
15

3.9 4.2 4.45
0.05 0.1

V
V
mA
mA
μA
μA
μA
mΩ
mΩ
V
V
nS
V
mA
mA
V
V
μA
μA
μA
μA
MHz
V
μA
mV

%
%
nS
nS
nS
nS
℃
℃
V
V

主電源電圧
コントロール電源電圧

出力電流＊1

Logic 入力電圧

検出電圧

REF入力電圧
許容損失＊2

接合部温度＊3

動作周囲温度
保存温度

VBB
VDD
IO
IO（Peak）
VIN

VS

VREF
PD
Tj
Ta
Tstg

Repetitive
Peak、＜3μS

tw＜3μS

50
7.0
±3.0
±6.0

－0.3～VDD＋0.3
0.5
2.5
VDD

3.1 2.2 3.1
150

－20～＋85
－55～＋150

V
V
A
A
V
V
V
V
W
℃
℃
℃

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/1-2-5ブラシ付き DCモータ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3959SB/SLB/SLP

■内部ブロック図
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■応用回路例（DCモ－タ－駆動）
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Rs＝0.1～2Ω（損失注意　P≒Io2×Rs）
R1＝5kΩ（VR）
R2＝5kΩ（VR）
R3＝51kΩ

CBB＝1 0 0μF /
50V
CDD＝10μF
C1＝0.22μF/50V
C2＝0.22μF/50V
C3＝0.22μF
C4＝0.1μF
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■応用回路例（ステッピングモーター駆動）

■外形図 （単位：mm）
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1 0

0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Full
Step

Half
Step

◎X：H、Lどちらでも可

1
1
1
0
1

2 3
1 X
1 0
0 0
1 1

2
0
1
0
1

4 5
0 0
1 1
0 X
1 0

3
0
1
1
1

6 7
0 X
1 0
1 1
1 1

Rs＝0.1～2Ω（損失注意　P≒Io2×Rs）
R1＝5kΩ（VR）
R2＝5kΩ（VR）
R3＝51kΩ

CBB＝1 0 0μF /
50V
CDD＝10μF
C1＝0.22μF/50V
C2＝0.22μF/50V
C3＝0.22μF
C4＝0.1μF

■端子接続図
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●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

●6、7、18、19番端子は、ウェブ（バトウィング）タイプの

リードフレームを使用し、すべてショートされています。

（GNDに接続）
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1 6 7 12
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INDEX AREA
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10.92 
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0.355
0.204

24ピンDIP

28
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6.6 
6.2

5 
BSC

0.30 
0.19

0.15 
0.00

1.20 
MAX

0.20 
0.09

0.75 
0.45

0.25 
BSC
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Plane
Gauge 
Plane

0.65 
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REF
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0  ゚
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A
1.27
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0.32
0.23 

10.65
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15.60
15.20

0.51
0.33

1 2 3 12

1324

2.65
2.35

SEATING PLANE

0.10 MIN

1.27 
BSC

0°  TO  8°

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

●6、7、18、19番端子は、ウェブ（バトウィング）タイプの

リードフレームを使用し、すべてショートされています。

（GNDに接続）

24ピンSOIC 28ピンeTSSOP

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

製品質量：約1.78g 製品質量：約0.64g 製品質量：約0.11g
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SPI-7210M/7215M  2相～W1-2相励磁

■絶対最大定格

項　目 記　号
定格値

単　位
SPI-7210M SPI-7215M

モータ電源電圧 VBB 36 V
ロジック電源電圧 VDD 6.5 V
出力電流 IOM 1.0 1.5 A
ロジック入力電圧 VIN －0.3～VDD＋0.3 V
REF入力電圧 VREF －0.3～VDD＋0.3

V
検出電圧 VSENSE －0.3～＋1.0（注1）

許容損失 PD 2.67（注2） W
接合部温度 Tj ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －25～＋85 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

■特長
・電源電圧：VBB=8～30V
・Logic電圧：VCC=3～5.5V
・出力電流：IO=1.0A(max)SPI-7210M
                   1.5A(max) SPI-7215M
・他励式PWM電流制御方式
・2相/1-2/W1-2相励磁対応
・外付け部品が少ない
・TSD＆UVLO保護回路搭載
・SOIC16Pinパッケージ使用

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

注1：tw＜1μSは含まず
注2：弊社評価基板使用時

■推奨動作範囲
項　目

主電源電圧（V）
出力電流（A）
コントロール電源電圧（V）
REF入力電圧（V）

SPI-7210M SPI-7215M
min. max. min. max.
8 30 8 30

0.8 1.2
3.0 5.5 3.0 5.5
0.5 2.5 0.5 2.5

■電気的特性

項　　目　 記　号 単　位 SPI-7210M
規格値 

SPI-7215M

主電源電圧 

条件 

VBB 
IBB 
 
IBBS 
 
IDD 
RDS(on) 
 
VFL 
 

VCE(sat) 
 
VFH 
 
VLIL 
VLIH 
ILIL 
 
ILIH 
 

VREF 
 
IREF 
 

VSENSE 
 

ISENSE 
 

VERR 
 
 
 
 
 
tpd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tcod 
tON(min) 
tOFF1 

UVLOVBB 
ΔUVLOVBB 
UVLOVDD 
ΔUVLOVDD

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

条件 

主電源電流 

ロジック電源電流 

出力MOS FET オン抵抗 

出力MOS FET ダイオード順電圧 

出力ハイサイド飽和電圧 

ハイサイド回生ダイオード順電圧 

ロジック入力電圧 

REF入力電圧 

REF入力電流 

検出電圧 

検出端子流出電流 

伝播遅延時間 

クロスオーバーディレイ 
PWM最小オン時間 
PWM周波数 
VBB低電圧保護動作電圧 
VBB低電圧保護動作電圧ヒステリシス 
VDD低電圧保護動作電圧 
VDD低電圧保護動作電圧ヒステリシス 

基準電圧分割比 

ロジック入力電流 

min. typ. max. min. typ. max.

 

   36   36 
   35   35 

動作時 
   20   20 

出力オフ時 
   3.0   3.0 
  0.5 0.8  0.3 0.6 
  ID＝1A   ID＝1.5A 
  0.8 1.3  1.15 1.65 
  ID＝1A   ID＝1.5A 
  1.3 1.8  1.5 2.25 
  ID＝1A   ID＝1.5A 
  1.2 1.8  1.35 2.65 
  ID＝1A   ID＝1.5A 
   0.25VDD   0.25VDD 
 0.75VDD   0.75VDD 
   ±5   ±5 

VLIL＝0V 
   ±15   ±15 

VLIH＝VDD 
 0.5  2.5 0.5  2.5 

定常電流制御 
   ±7   ±7 

VREF＝0～2.5V 
 －5  5 －5  5 

VREF＝2.5V 
 －5  5 －5  5 

VSENSE＝1V 
  0.2×VREF   0.2×VREF 

VREF＝2.5V, I0,I1＝LL 
  0.132×VREF   0.132×VREF 

VREF＝2.5V, I0,I1＝HL 
  0.066×VREF   0.066×VREF 

VREF＝2.5V, I0,I1＝LH 
  1.2   1.2 

PHASE to Source ON 
  0.3   0.3 

PHASE to Source OFF 
  1.9   1.9 

PHASE to Sink ON 
  0.3   0.3 

PHASE to Sink OFF 
  1.5   1.5 

ENABLE to Source OFF 
  3.2   3.2 

ENABLE to Sink ON 
  1.25   1.25 
 1 2 3 1 2 3 
 20 25 30 20 25 30 
 3.6  5.5 3.6  5.5 
  0.47   0.47  
 2.2  2.9 2.2  2.9 
  0.23   0.23

V 

mA 
 
mA 
 
mA 

Ω 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
V 

μA 
 
μA 
 
V 
 
V 
 
V 
 
μA 
 
% 
 
% 
 
% 
 
μS 
 
μS 
 
μS 
 
μS 
 
μS 
 
μS 
 
μS 
μS 
kHz 
V 
V 
V 
V



143IC

SPI-7210M/7215M

■内部ブロック図

Logic 
& 

PRI-Drive

UVLO

TSD

Ph Input

Current 
Control

OSC

VDD

Ph1

I10

I11

Ph2

I20

I21

REF

5

13

12

10

11

7

6

8 1 9

15

14

4

2

3

16

VBB

 

Out1A

Out1B

Out2A

Out2B

SENSE2 GND SENSE1

Reg

■Pin配列
記　号
GND
I20
I21
PH2
VDD
OUT2B
OUT2A
SENSE2
SENSE1
OUT1A
OUT1B
VBB
PH1
I11
I10
REF

機　能
　GND
　2Ch  制御電流比切り替え入力端子
　2Ch  制御電流比切り替え入力端子
　2Ch  出力切り替え入力端子　相励磁信号入力
　ロジック電源端子
　2Ch  出力端子　モータコイル接続
　2Ch  出力端子　モータコイル接続
　2Ch  電流検出端子　電流検出抵抗接続
　1Ch  電流検出端子　電流検出抵抗接続
　1Ch  出力端子　モータコイル接続
　1Ch  出力端子　モータコイル接続
　モータ電源端子
　1Ch  出力切り替え入力端子　相励磁信号入力
　1Ch  制御電流比切り替え入力端子
　1Ch  制御電流比切り替え入力端子
　制御電流設定電圧入力端子

Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

■真理値表
I0 I1 VSENSE

L L 100%
H L 66.7%
L H 33.3%
H H Disable

VSENSE：対VREF比率

■外形図

2.
50

±
0.

05

2.
75

M
A

X

7.
50

±
0.

20

4.
30

1.27

10
.5

0
±

0.
30

0.25

12.20 ± 0.20

（ゲート残り寸法を含まない） 

7.70

9

81

16

12.00 ± 0.05

（キャビティー部） 

+0.15
–0.05

0.4 +0.15
–0.05

■応用回路例

CB1

＋ 

＋ CB2

マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ 

M

VDD(3.3V or 5V) VBB(8V ～ 30V)

CA1CA2

OUT1A

VBB

SPI-7215M 
or 

SPI-7210M

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2

GND

R1

R2
Rs Rs

VDD

PH1

I10

I11

PH2

I20

I21

REF

製品質量：約0.56g
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1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

A3988SEV   2相～W1-2相励磁

■特長
・2つのステッピングモータ駆動可能
・電源電圧  :VBB=8～30V
・ロジック電圧 :Vcc=3～5.5V
・出力電流  :Io=1.2A（max）
・自励式PWM電流制御方式
・Phase IN Full/Half Step対応
・TSD＆UVLO保護回路搭載
・QFN36Pinパッケージ使用（6mm□）

■絶対最大定格

■電気的特性

単　位
V
V
V
A
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VBB（連続）
VBB（ピーク）
VDD
Iout*1

Iout（ピーク）*1, *2

VSENSE（連続）
VSENSE（ピーク）
VREF（連続）
PD*3

Ta
Tj
Tstg

項　目

電源電圧

ロジック電源電圧

出力電流

SENSE電圧

リファレンス入力電圧
パッケージパワー損失
動作周囲温度
接合部温度*4

保存温度

条　件

tw<1μS

Duty Cycle < 50%
tw<1μS

tw<1μS

Ta=25℃

定格値
－0.5～36
38

－0.5～7
±1.2
±2.8
0.5
2.5
0～2.5
4.5

－20～85
150

－55～150

*1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限を受けることがあります。いかなる使用
条件下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてく
ださい。

*2：IOUT（ピーク）は、OUT端子の電流で測定されます。
*3：周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－36mW/℃にてディレーティングが必要となります。JEDEC基準4層

基板（High K）にて測定。
*4：接合部温度（Tj）が150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路

が動作しますが、このような条件下での使用は、避けてください。

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲
主電源電流

出力漏れ電流

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗

出力ダイオード順電圧

VBB
IBB

IDSS

RDS(ON)

VF

8 － 36
－ － 8

<1.0 20
－20 >－1.0
－ 0.7 0.8
－ 0.7 0.8
－ － 1.2

V
mA
μA
μA
Ω
Ω
V

動作時
ブリッジON, IOUT＝0A, FENB＝50kHz, Duty＝50%
VOUT＝VBB
VOUT＝0V
Source側, Iout ＝－1.2A, Tj＝25℃
Sink側, Iout ＝1.2A, Tj＝25℃
IF＝1.2A

出力部

制御部
ロジック電源電圧
ロジック電源電流

ロジック入力電圧

ロジック入力電流
ロジック入力ヒステリシス
VREF入力電圧範囲
リファレンス入力電流
VREF対VSENSE比

Gmエラー

伝播遅延時間

クロスオーバーディレイ
VBB UVLO スレッシュホールド電圧
VBB UVLO ヒステリシス
VDD UVLO スレッシュホールド電圧
VDD UVLO ヒステリシス
過熱保護動作温度
過熱保護温度ヒステリシス

VDD
IDD
VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
VIN(hys)
VREF
IREF

VERR

tPD

tcod
UVLOTHVBB
UVLOHYSVBB
UVLOTH
UVLOHYS
TJ
ΔTJ

3.0 － 5.5
－ 7 10

0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 <1.0 20
150 300 500
0 － 1.5
－1 － 1

3
－5 － 5
－5 － 5
－15 － 15
350 550 1000
35 － 300
350 550 1000
35 － 250
300 425 1000
7.3 7.6 7.9
400 500 600
2.7 2.85 2.95
125 150 175
155 165 175
－ 15 －

V
mA
V
V
μA
mV
V
μA

%
%
%
ns
ns
ns
ns
ns
V
mV
V
mV
℃
℃

動作時
VDD端子電流
IN＝High
IN＝Low
VIN＝0～5V

動作時
VREF＝1.5V
VREF/VSENSE
VREF＝1.5V, 相電流＝100%時
VREF＝1.5V, 相電流＝66.6%時
VREF＝1.5V, 相電流＝33.3%時
PWM Change to Source ON
PWM Change to Source OFF
PWM Change to Sink ON
PWM Change to Sink OFF

VBB立上げ時

VDD立上げ時

※Typデータは設計情報として使用してください。
※表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※GMエラーは、下記の計算で表されます。
　VERR＝((VREF／3)－VSENSE)／(VREF／3))
※過熱保護動作時には、出力は全てDisable(OFF)になります。

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3988SEV

■内部ブロック図

（単位：mm）■外形図
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■端子配置図
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A3967SLB  2W1-2相励磁・シーケンサ内蔵

■絶対最大定格
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

主電源電圧 VBB 30 V
ロジック電源電圧 VDD 7.0 V

出力電流（＊1） IOUT
±750 mA CONTINUOUS
±850 mA PEAK

ロジック入力電圧 VIN
－0.3～VDD＋0.3 V tw＞30nsec
－1.0～VDD＋1.0 V tw＜30nsec

検出電圧 VSENSE 0.68 V
リファレンス電圧 VREF VDD V
許容損失（＊2） PD 2.5 W （＊4）

ジャンクション温度（＊3） Tj 150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～85 ℃
保存温度 Ts －55～150 ℃

■特長
・主電源電圧最大定格：30Vmax
・出力電流最大定格：±750mAmax
・サトリントンシンクドライバ内蔵
・自動電流減衰モード選択／検知機能搭載
・ロジック電源VDD ：3．0V～5．5V
・Slow、Mixed、Fastの電流回生方式を選択可能
・電源電圧低下検出保護機能（UVLO）、
熱保護機能搭載（TSD）

・出力ドライバにおける貫通電流を防ぐデッドタイ
ム機能搭載

（Ta＝25℃）

（＊1）出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限をうけることがあります。
いかなる使用条件下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝＋150℃）を超えないようにし
てください。

（＊2）周囲温度（Ta）が＋25℃以上の場合は、－20mW／℃にてディレーティングが必要となります。
（＊3）ジャンクション温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動

作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。
（＊4）GND銅箔面積1．3平方インチの2層基板使用時のものです。

制御部
ロジック電源電圧範囲

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

ステップ端子最大周波数※5

ブランキング時間
固定OFF時間

Mixed Decayトリップ電圧

REF入力電圧範囲
REF入力インピーダンス

Gain（Gm）エラー※3

過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス

ロジック電源電流

VDD
VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
fSTEP
tBLANK
tOFF
PFDH
PFDL
VREF
IREF

EG

TJ
ΔTJ
VUVLO
ΔVUVLO

IDD

3.0 5.0 5.5
0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜1.0 20
－20 ＜1.0 20
500 － －
700 950 1200
30 38 46
－ 0.6VDD －
－ 0.21VDD －
0 － VDD
120 160 200
－ － ±10
－ － ±5.0
－ － ±5.0
－ 165 －
－ 15 －
2.45 2.7 2.95
0.05 0.1 －
－ 65 85
－ － 9.0
－ － 100

動作状態

VIN=0.7VDD
VIN=0.3VDD

CT=680pF、RT=56kΩ
CT=680pF、RT=56kΩ

動作状態

VREF=2V、STEP=3 ※4

VREF=2V、STEP=5 ※4

VREF=2V、STEP=9 ※4

VDD電圧、立ち上がり時

出力Enable
RESET High
Sleep Mode

V
V
V
μA
μA
KHz
ns
μs
V
V
V
KΩ
%
%
%
℃
℃
V
V
mA
mA
μA

出力部

主電源電圧範囲

出力リーク電流

出力飽和電圧

ボディダイオードi順電圧

主電源電流

VBB

IDSS

VCE（SAT）

VF

IBB

4.75 － 30
0 － 30
－ ＜1.0 20
－ ＜－1.0 －20
－ － 2.1
－ － 2.0
－ － 1.3
－ － 0.5
－ 1.4 1.6
－ 1.1 1.4
－ － 5.0
－ － 200
－ － 20

動作状態
Sleep Mode
VOUT=VBB
VOUT=0V

Source Driver、Iout=－750mA
Source Driver、Iout=－ 400mA
Sink Driver、Iout=750mA
Sink Driver、Iout=400mA

IF=－750mA
IF=400mA
出力Enable
RESET High
Sleep Mode

V
V
μA
μA
V
V
V
V
V
V
mA
μA
μA

■電気的特性 （特に断りなき場合、Ta＝25℃、VBB＝30V、VDD＝3.0V～5.5V）

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

※1：Typデータは設計情報として使用してください。
※2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※3：EG＝（｛VREF/8｝－VSENSE）/（VREF/8）
※4：8分割マイクロステップ時
※5：STEP端子最大周波数は500KHz以上での動作を保証しておりません。

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3967SLB

■外形図 （単位：mm）

24ピンSOIC

1

24 13

0.51 
0.33

1.27 
BSC

NOTE 1 
NOTE 3

10.65 
10.00

1.27 
0.40

0.32 
0.23

0° TO 8° 
2 3

15.60 
15.20

7.60 
7.40

2.65 
2.35

0.10 MIN. Dwg. MA-008A mm

Pin番号
1
2
3
4
5
6、7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18、19
20
21
22
23
24

記　号
REF
RC2
SLEEP
OUT2B

LOAD SUPPLY 2
GND
SENSE2
OUT2A
STEP
DIR
MS1
MS2

LOGIC SUPPLY
ENABLE
OUT1A
SENSE1
GND

LOAD SUPPLY 1
OUT1B
RESET
RC1
PFD

機　能
電流検出基準電圧入力端子
PWMタイマー設定端子2
スリープモード設定端子
出力端子2
主電源入力端子2
グランド端子
電流検出端子2
出力端子2
励磁信号入力端子
回転方向入力端子
励磁方式設定端子1
励磁方式設定端子2
ロジック電源入力端子
ENABLE/DISABLE切り替え入力端子
出力端子1
電流検出端子1
グランド端子
主電源入力端子1
出力端子1
リセット入力端子
PWMタイマー設定端子1
電流回生モード設定端子1

■内部ブロック図 ■Pin配列

LOGIC 
SUPPLY

VCC

REF. 
SUPPLY

REF

VPF

PFD

RC2

LOAD 
SUPPLY

VBB1

OUT1A

OUT1B

SENSE1

SENSE2

Dwg. FP-050-3

VBB2

OUT2A

OUT2B

RC1

3

STEP

DIR

RESET

MS1

MS2

SLEEP

ENABLE

3

20

14

1

23

10

11

22

12

13

3

5

2

15

16

21

17

5

9

4

8DAC

PWM LATCH 
BLANKING 
MIXED DECAY

PWM LATCH 
BLANKING 
MIXED DECAY

PWM TIMER

PWM TIMER

+ –

+ –

UVLO 
AND 
FAULT 
DETECT

C
O
N
T
R
O
L 
LO
G
IC

T
R
N
A
S
LA
T
O
R

SENSEDAC+8

6 7 18 19

■応用回路例

※CA2、CB2は製品の直近に装着してください。

CB1
＋ 
CB2

マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ 

MSTEP
DIR
RESET
MS1
MS2
SLEEP
ENABLE

PFD
VPFD

RC1

REF

LOGIC 
SUPPLY LOAD 

SUPPLY

R2

R3CA1 ＋ CA2

VBB1

VBB2

OUT1A

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2GND

VCC

RC2

R1C1

R1

RS RS

C1

R1：30KΩ C1  ：680pF
RS：0．5Ω CA1：10μF／10V
R2：22KΩ CA2：0．22μF
R3：15KΩ CB1：100μF／36V

CB2：0．22μF

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。
●6、7、18、19番端子は、ウェブ（バトウィング）タイプのリードフレームを使用し、すべて
ショートされています。
（GNDに接続）

製品質量：約0.64g
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■絶対最大定格

A3983SLP  2W1-2相励磁・マイクロステップ対応

項　目 記　号 定格値 単　位
出力電源電圧 VBB 35 V
出力電流（連続） IO ±2.0 A
検出電圧 VSENSE 0.5 V
リファレンス電圧 VREF 4.0 V
ROSC端子電圧 VROSC 7.0 V

許容損失 PD（注1）
4.46（注2）

W
2.77（注3）

接合部温度 Tj（注4） ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －55～＋150 ℃

●出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱条件により制限される場合があります。
いかなる条件下においても、最大定格の出力電流および接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。
注1：周囲温度25℃以上の場合は－35.7mW/ ℃（JEDEC基準4層基板（High K）使用時）、－22.2mW/℃（GND銅箔面積3.0

平方インチの2層基板使用時）にてディレーティングが必要となります。
注2：JEDEC基板4層基板（High K）にて測定
注3：GND銅箔面積3.0平方インチの2層基板使用時
注4：接合部温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動作しま
すが、このような条件下での使用は、極力避けてください。

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

■電気的特性 （指定の無い場合はTa=25℃、VBB=35V）

項　目 記　号 条　件
規格値

単　位
min. typ. max.

出力部

主電源電圧範囲 VBB
動作状態 8 35 V
スリープモード 0 35 V

ロジック電源電圧範囲 VDD 動作状態 3.0 5.5 V

出力オン抵抗 RDS(ON)
Source Driver Io＝－1.5A 0.5

Ω
Sink Driver Io＝1.5A 0.5

ボディダイオード順電圧 VF
Source Driver Io＝－1.5A 1.2

V
Sink Driver Io＝1.5A 1.2
FPWM＜50kHz 4.0 mA

主電源電流 IBB 動作状態、 OUTPUT Disabled 2.0 mA
スリープモード 10.0 μA
FPWM＜50kHz 8.0 mA

ロジック電源電流 IDD OUTPUT Disabled 5.0 mA
スリープモード 10.0 μA

制御部

ロジック入力電圧
VIN(1) 0.7VDD V
VIN(0) 0.3VDD V

ロジック入力電流
IIN(1) VIN＝0.7VDD －20 ＜1.0 20 μA
IIN(0) VIN＝0.3VDD －20 ＜1.0 20 μA

ロジック入力電圧ヒステリシス Vhys 200 300 400 mA
ブランキング時間 tBLANK 700 1000 1300 ns

固定オフ時間 tOFF
OSC＞3V 20 30 40 μS
ROSC＝25kΩ 23 30 37 μS

REF入力電圧範囲 VREF 動作状態 0 4 V
REF入力電流 IREF 0 ±3 μA

VREF＝2V、 DAC＝19.5% ±10 %
Gain(Gm)エラー EG VREF＝2V、 DAC＝70.7% ±5 %

VREF＝2V、 DAC＝100% ±4 %
クロスオーバーデッドタイム TDT SR Enabled 100 475 800 ns
過熱保護動作温度 Tj 165 ℃
過熱保護ヒステリシス ΔTj 15 ℃
低電圧保護動作電圧 VUVLO VDD電圧、立ち上がり時 2.45 2.7 2.95 V
低電圧保護ヒステリシス ΔVUVLO 0.05 0.1 V

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3983SLP

■応用回路例

■内部ブロック図 ■端子接続図

A3983SLP-T

■外形寸法図

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

●13、24番端子は、裏面の放熱用ヒートシンクパッドとは絶縁されています。

（24ピン　eTSSOP）

※CA2、CB2はパスコンになります。

　製品に出来る限り近い位置に必ず付与してください。

（単位：mm）

■真理値表
MS1 MS2 Microstepping Resolution Excitation Mode

L L Full Step 2 Phase
H L Half Step 1-2 Phase
L H Quarter Step W1-2 Phase
H H Eight Step 2W1-2 Phase

Direction Enable Sleep

X X L スリープモード
X H H ディスエーブルモード
H L H CCW
L L H CW

※X＝Don't Care

1

2

3

4

5

12

24

23

22

21

20

19

18

13

CP1

CP2

VCP

VREG

MS2

MS1

RESET

ROSC

SLEEP

VDD

STEP

REF

GND

ENABLE

OUT2B

DIR

OUT1B

VBB2

OUT2A

OUT1A

SENSE1

SENSE2

VBB1

GND

8 17

9 16

10 15

11 14

6

7

SENSE2

STEP

DIR

RESET

MS1

ENABLE

OSC

DAC

PWM Latch 
BLANKING 
Mixed Decay

PWM Latch 
BLANKING 
Mixed Decay

OUT2A

VBB2

OUT2B

+ –

+ –

CONTROL 
LOGIC

OSC

OSC

GATE 
DRIVE

T
R
N
A
S
LA
T
O
R

CP2CP1

DAC
SENSE1

VDD

REF

VREG

0.22μF

MS2

SLEEP

SENSE1

DMOS H-BRIDGE

OUT1A

VCP

VBB1

0.1μF

OUT1B

DMOS H-BRIDGE

REGULATOR

ROSC

CHARGE 
PUMP

VREF

VREG VCP

0.1μF

To VBB2

マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ 

M

OUT1A

VBB1
VBB2

VREG

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2R1

R3

Rs Rs

R2

VDD

STEP

REF

ROSC

PGND CE1

DIR
RESET
MS1
MS2
SLEEP
ENABLE

＋ CB2

CP1

CC1 CD1
CP2 VCP

CB1

＋ CA1CA2

LOGIC 
SUPPLY LOAD 

SUPPLY

 
R1 ：25KΩ 
RS ：0.5Ω 
R2 ：22KΩ 
R3 ：15KΩ 

CS ：0.1µF 
CA1 ：10µF／10V 
CA2 ：0.22µF
CB1 ：100µF／50V 
CB2 ：0.22µF 
CC1 ：0.1µF／50V 
CD1 ：0.1µF／50V 
CE1 ：0.22µF／25Ｖ 

24

1 2

4.5 
4.3

3 
BSC

6.6 
6.2

4 
BSC

0.30 
0.19

0.15 
0.00

1.20 
MAX

0.20 
0.09

0.75 
0.45 0.25 

BSC

Seating Plane
Gauge Plane

0.65 
BSC

1 
REF

8゜ 
0  ゚

7.9 
7.7

A

製品質量：約0.11g
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A3977SLP/SED  2相/1-2相励磁

■絶対最大定格
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

主電源電圧 VBB 35 V
ロジック電源電圧 VDD 7.0 V
出力電流（＊1） Iout ±2.5 A CONTINUOUS

ロジック入力電圧 VIN
－0.3～VDD＋0.3 V tw＞30nsec
－1.0～VDD＋1.0 V tw＜30nsec

検出電圧 VSENSE 0.5 V
リファレンス電圧 VREF VDD V

許容損失（＊2） PD
3.12 W A3977SLP（＊4）

3.28 W A3977SED（＊4）

ジャンクション温度（＊3） Tj 150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～85 ℃
保存温度 Ts －55～150 ℃

■特長
・主電源電圧最大定格：35Vmax
・出力電流最大定格：±2．5Amax
・低ON抵抗DMOSFET内蔵（0．45Ω（typ）：ソース
ドライバ、0．36Ω（typ）：シンクドライバ）
・自動電流減衰モード選択／検知機能搭載
・ロジック電源VDD：3．0V～5．5V
・Slow、Mixed、Fastの電流回生方式を選択
可能

・Homeポジション出力機能内蔵
・低損失同期整流内蔵
・電源電圧低下検出保護機能（UVLO）、
熱保護機能搭載（TSD）

・出力ドライバにおける貫通電流を防ぐデッドタイム
機能搭載

（Ta＝25℃）

（＊1）出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限をうけることがあります。
いかなる使用条件下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝＋150℃）を超えないようにし
てください。

（＊2）周囲温度（Ta）が＋25℃以上の場合は、－25mW／℃（A3977SLP）、－26．3mW／℃（A3977SED）にてディレーティン
グが必要となります。

（＊3）ジャンクション温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動
作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。

（＊4）GND銅箔面積1．0平方インチの2層基板使用時のものです。

制御部
ロジック電源電圧範囲

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

ステップ端子最大周波数※5

HOME端子出力電圧

ブランキング時間
固定OFF時間

Mixed Decayトリップ電圧

REF入力電圧範囲
REF入力電流

Gain（Gm）エラー※3

クロスオーバーデッドタイム
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス

ロジック電源電流

VDD
VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
fSTEP
VOH
VOL
tBLANK
tOFF
PFDH
PFDL
VREF
IREF

EG

TDT
TJ
ΔTJ
VUVLO
ΔVUVLO

IDD

3.0 5.0 5.5
0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜1.0 20
－20 ＜1.0 20
500 － －
0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
700 950 1200
30 38 46
－ 0.6VDD －
－ 0.21VDD －
0 － VDD

0 ±3
－ － ±10
－ － ±5.0
－ － ±5.0
100 475 800
－ 165 －
－ 15 －
2.45 2.7 2.95
0.05 0.1 －
－ － 12
－ － 10
－ － 20

動作状態

VIN＝0.7VDD
VIN＝0.3VDD

IOH＝－200μA
IOL＝200μA

CT＝680pF、RT＝56kΩ
CT＝680pF、RT＝56kΩ

動作状態

VREF＝2V、STEP＝3※4

VREF＝2V、STEP＝5※4

VREF＝2V、STEP＝9※4

SR enabled

VDD電圧、立ち上がり時

出力Enable
Outputs Off
Sleep Mode

V
V
V
μA
μA
KHz
V
V
ns
μs
V
V
V
μA
%
%
%
ns
℃
℃
V
V
mA
mA
μA

出力部

主電源電圧範囲

出力リーク電流

出力ON抵抗

ボディダイオード順電圧

主電源電流

VBB

IDSS

RDS（ON）

VF

IBB

8 － 35
0 － 35
－ ＜1.0 20
－ ＜－1.0 －20
－ 0.45 0.57
－ 0.36 0.43
－ － 1.4
－ － 1.4
－ － 8.0
－ － 6.0
－ － 20

動作状態
Sleep Mode
VOUT＝VBB
VOUT＝0V

Source Driver、Iout＝－2.5A
Sink Driver、Iout＝2.5A
Source Diode、IF＝－2.5A
Sink Diode、IF＝2.5A

出力Enable
Charge Pump On、Outputs Disabled

Sleep Mode

V
V
μA
μA
Ω
Ω
V
V
mA
mA
μA

■電気的特性 （特に断りなき場合、Ta＝25℃、VBB＝35V、VDD＝3.0V～5.5V）

※1：Typデータは設計情報として使用してください。
※2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※3：EG＝（｛VREF/8｝－VSENSE）/（VREF/8）
※4：8分割マイクロステップ時
※5：STEP端子最大周波数は500KHz以上での動作を保証しておりません。

項　目 記　号
定　格

min. typ.           max.
条　件単　位

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3977SLP/SED

Pin番号
A3977SLP A3977SED
－ 44、1、2
1 3
2 4
3 5
4 6
－ 7、8
5 9
6 10
－ 11、12、13
7 －
8 14
9 15
10 16
－ 17
11 18
12 19
13 20
14 21
－ 22、23、24
15 25
16 26
17 27
18 28
－ 29、30
19 31
20 32
21 －
－ 33、34、35
22 36
23 37
24 38
－ 39
25 40
26 41
27 42
28 43

記　号

GND
SENSE1
HOME
DIR
OUT1A
N/C
PFD
RC1
GND
AGND
REF
RC2

LOGIC SUPPLY
N/C
OUT2A
MS2
MS1
SENSE2
GND

LOAD SUPPLY2
SR
RESET
OUT2B
N/C
STEP
VREG
PGND
GND
VCP
CP1
CP2
N/C
OUT1B
ENABLE
SLEEP

LOAD SUPPLY1

機　能

グランド端子
電流検出端子1

HOMEポジション出力端子
回転方向入力端子
出力端子1A

オープン（未接続）端子
電流回生モード設定端子
PWMタイマー設定端子1

グランド端子
グランド端子（アナロググランド）
電流検出基準電圧入力端子
PWMタイマー設定端子2
ロジック電源入力端子
オープン（未接続）端子

出力端子2A
励磁方式設定端子2
励磁方式設定端子1
電流検出端子2
グランド端子

主電源入力端子2
同期整流設定端子
リセット入力端子
出力端子2B

オープン（未接続）端子
励磁信号入力端子

内部レギュレータ出力端子
グランド端子（パワーグランド）

グランド端子
チャージポンプ電圧端子

チャージポンプ汲み上げ用端子1
チャージポンプ汲み上げ用端子2
オープン（未接続）端子

出力端子1B
ENABLE/DISABLE切り替え入力端子
スリープモード設定端子
主電源入力端子1

■内部ブロック図 ■Pin配列

HOME

LOGIC 
SUPPLY

VDD

REF. 
SUPPLY

REF

PFD

SENSE2

Dwg. FP-050-2

RC1

4

STEP

DIR

RESET

MS1

MS2

SLEEP

SRVPFD

4

ENABLE

DAC

PWM LATCH 
BLANKING 
MIXED DECAY

PWM LATCH 
BLANKING 
MIXED DECAY

PWM TIMER

DMOS H BRIDGE

OUT2A

VBB2

OUT2B

PWM TIMER

+ –

+ –

UVLO 
AND 
FAULT

C
O
N
T
R
O
L 
LO
G
IC

G
A
T
E
 D
R
IV
E

T
R
N
A
S
LA
T
O
R

2V

VCP

VREG CP2 CP1

DAC SENSE1

RC2

SENSE1

DMOS H BRIDGE

OUT1A

VBB1

VCP
LOAD 
SUPPLY

OUT1B

REGULATOR

BANDGAP

CHARGE 
PUMP

※A3977SLPは、AGND（7番ピン）、PGND（21番ピン）、および裏面の放熱用ヒートシン
クパッドはお互いが絶縁されていますので、パッケージの外部（PCB上）で接続する
ようにしてください。

■応用回路例

※CA2、CB2はパスコンになります。
製品に出来る限り近い位置に必ず付与してください。

GND

VBB1

VBB2

OUT1A

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2

M

LOAD 
SUPPLY

VCC

REF

RC1

RC2

PFD
VPFD

マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ 

 

CB1

CA1

RS RS

R1C1

R1C1

R2

R3

＋ 
CA2

CB2

LOGIC 
SUPPLY

VCPCP1 CP2

CC1 CD1

VREG

CE1

SR 
HOME 
STEP 
DIR 
RESET 
MS1 
MS2 
SLEEP 
ENABLE

＋ 

R1：30KΩ C1 ：680pF

RS：0．5Ω CS ：0．1μF

R2：22KΩ CA1：10μF／10V

R3：15KΩ CA2：0．22μF

CB1：100μF／50V

CB2：0．22μF

CC1：0．1μF／50V

CD1：0．1μF／50V

CE1：0．22μF／25V

■外形図

44ピンPLCC 28ピンeTSSOP

（単位：mm）

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。
●1、2、11、12、13、22、23、24、33、34、35、44番端子は、ウェブ（バトウィン
グ）タイプのリードフレームを使用し、内部ですべてショートされています。
（GNDに接続）

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。
●7、21番端子は、裏面の放熱用ヒートシンクパッドとは絶縁されています。

29

39

17

7

2140 44 6

0.812 
0.661

0.533 
0.331

INDEX AREA

17.65 
17.40

1.27 
BSC

0.51 
MIN

4.57 
4.20

16.662 
16.510

Dwg. MA-005-44A mm

8.10 
7.39

16.662 
16.510

17.65 
17.40

28 18

8.10 
7.39

28
5.0

15

4.50 
4.30

0.30 
0.19

0.65 
BSC

1 2 3
9.80 
9.60

0.15 
0.00

1.20 
MAX

6.60 
6.20

EXPOSED 
THERMAL PAD

0.20 
0.09

0.75 
0.45

0° TO 8°

0.25 
BSC

1.00 
REF

GAUGE PLANE 

SEATING PLANE

Dwg. MA-008-30A mm

INDEX 
AREA

3.0

製品質量：約2.38g 製品質量：約0.11g
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■絶対最大定格

A3984SLP  4W1-2相励磁・マイクロステップ対応

項　目 記　号 定格値 単　位
出力電源電圧 VBB 35 V
出力電流（連続） Io ±2.0 A
ロジック入力電圧 VIN －0.3～7.0 V
検出電圧 VSENSE 0.5 V
リファレンス電圧 VREF 4.0 V
ROSC端子電圧 VROSC 7.0 V

許容損失 PD（注1）
4.46（注2）

W2.77（注3）

接合部温度 Tj（注4） ＋150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～＋85 ℃
保存温度 Tstg －55～＋150 ℃

●出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱条件により制限される場合があります。
いかなる条件下においても、最大定格の出力電流および接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。
注1：周囲温度25℃以上の場合は－35.7mW/℃（JEDEC基準4層基板（High K）使用時）、－22.2mW/℃（GND銅箔面積3.0

平方インチの2層基板使用時）にてディレーティングが必要となります。
注2：JEDEC基板4層基板（High K）にて測定
注3：GND銅箔面積3.0平方インチの2層基板使用時
注4：接合部温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が動作しま
すが、このような条件下での使用は、極力避けてください。

1-2-2 2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

■電気的特性 （指定の無い場合はTa=25℃、VBB=35V）

項　目 記　号 条　件
規格値

単　位
min. typ. max.

出力部

主電源電圧範囲 VBB
動作状態 8 35 V
スリープモード 0 35 V

ロジック電源電圧範囲 VDD 動作状態 3.0 5.5 V

出力オン抵抗 RDS(ON)
Source Driver Io＝－1.5A 0.5

Ω
Sink Driver Io＝1.5A 0.5

ボディダイオード順電圧 VF
Source Driver Io＝－1.5A 1.2

V
Sink Driver Io＝1.5A 1.2
FPWM＜50kHz 4.0 mA

主電源電流 IBB 動作状態、 OUTPUT Disabled 2.0 mA
スリープモード 10.0 μA
FPWM＜50kHz 8.0 mA

ロジック電源電流 IDD OUTPUT Disabled 5.0 mA
スリープモード 10.0 μA

制御部

ロジック入力電圧
VIN(1) 0.7VDD V
VIN(0) 0.3VDD V

ロジック入力電流
IIN(1) VIN＝0.7VDD －20 ＜1.0 20 μA
IIN(0) VIN＝0.3VDD －20 ＜1.0 20 μA

ロジック入力電圧ヒステリシス Vhys 200 300 400 mA
ブランキング時間 tBLANK 700 1000 1300 ns

固定オフ時間 tOFF
OSC＞3V 20 30 40 μS
ROSC＝25kΩ 23 30 37 μS

REF入力電圧範囲 VREF 動作状態 0 4 V
REF入力電流 IREF 0 ±3 μA

Gain(Gm)エラー EG
VREF＝2V、 DAC＝19.5% ±10 %
VREF＝2V、 DAC＝70.7% ±5 %
VREF＝2V、 DAC＝100% ±4 %

クロスオーバーデッドタイム TDT SR Enabled 100 475 800 ns
過熱保護動作温度 Tj 165 ℃
過熱保護ヒステリシス ΔTj 15 ℃
低電圧保護動作電圧 VUVLO VDD電圧、立ち上がり時 2.45 2.7 2.95 V
低電圧保護ヒステリシス ΔVUVLO 0.05 0.1 V

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3984SLP

■応用回路例

■内部ブロック図 ■端子接続図

A3984SLP-T

■外形寸法図

1

2

3

4

5

12

24

23

22

21

20

19

18

13

CP1

CP2

VCP

VREG

MS2

MS1

RESET

ROSC

SLEEP

VDD

STEP

REF

GND

ENABLE

OUT2B

DIR

OUT1B

VBB2

OUT2A

OUT1A

SENSE1

SENSE2

VBB1

GND

8 17

9 16

10 15

11 14

6

7

マ
イ
ク
ロ
・
プ
ロ
セ
ッ
サ 

M

OUT1A

VBB1
VBB2

VREG

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2R1

R3

Rs Rs

R2

VDD

STEP

REF

ROSC

PGND CE1

DIR
RESET
MS1
MS2
SLEEP
ENABLE

＋ CB2

CP1

CC1 CD1
CP2 VCP

CB1

＋ CA1CA2

LOGIC 
SUPPLY LOAD 

SUPPLY

 
R1 ：25KΩ 
RS ：0.5Ω 
R2 ：22KΩ 
R3 ：15KΩ 

CS ：0.1µF 
CA1 ：10µF／10V 
CA2 ：0.22µF
CB1 ：100µF／50V 
CB2 ：0.22µF 
CC1 ：0.1µF／50V 
CD1 ：0.1µF／50V 
CE1 ：0.22µF／25Ｖ 

SENSE2

STEP

DIR

RESET

MS1

ENABLE

OSC

DAC

PWM Latch 
BLANKING 
Mixed Decay

PWM Latch 
BLANKING 
Mixed Decay

OUT2B

VBB2

OUT2A

+ –

+ –

CONTROL 
LOGIC

OSC

OSC

GATE 
DRIVE

T
R
N
A
S
LA
T
O
R

CP2CP1

DAC
SENSE1

VDD

REF

VREG

0.22μF

MS2

SLEEP

SENSE1

DMOS H-BRIDGE

OUT1A

VCP

VBB1

0.1μF

OUT1B

DMOS H-BRIDGE

REGULATOR

ROSC

CHARGE 
PUMP

VREF

VREG VCP

0.1μF

To VBB2

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。

●13、24番端子は、裏面の放熱用ヒートシンクパッドとは絶縁されています。

（24ピン　eTSSOP）

※CA2、CB2はパスコンになります。

　製品に出来る限り近い位置に必ず付与してください。

（単位：mm）

24

1 2

4.5 
4.3

3 
BSC

6.6 
6.2

4 
BSC

0.30 
0.19

0.15 
0.00

1.20 
MAX

0.20 
0.09

0.75 
0.45 0.25 

BSC

Seating Plane
Gauge Plane

0.65 
BSC

1 
REF

8゜ 
0  ゚

7.9 
7.7

A

■真理値表
MS1 MS2 Microstepping Resolution Excitation Mode

L L Full Step 2 Phase
H L Half Step 1-2 Phase
L H Quarter Step W1-2 Phase
H H Sixteenth Step 4W1-2 Phase

Direction Enable Sleep

X X L スリープモード
X H H ディスエーブルモード
H L H CCW
L L H CW

※X＝Don't Care

製品質量：約0.11g
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1-2-2  2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

A3987SLP   4W1-2相励磁・マイクロステップ対応

■特長
・低ON抵抗出力（0.5Ω）
・自動電流減衰モード選択／検知機能搭載
・低損失同期整流内臓
・電源電圧低下検出保護機能（UVLO）、
熱保護機能搭載（TSD）

・出力ドライバにおける貫通電流を防ぐデッドタイ
ム機能搭載

・過電流保護回路（OCP）内臓

■絶対最大定格

■電気的特性

単　位
V
A
V
V
V
V
V
W
W
℃
℃
℃

記　号
VBB
Iout
VDD
VIN
VS
VREF
VROSC

PD

Tj
Ta
Tstg

項　目
主電源電圧
出力電流*1

ロジック電源電圧
ロジック入力電圧
検出電圧
REF入力電圧
ROSC端子電圧

パッケージパワー損失*2

接合部温度*3

動作周囲温度
保存温度

条　件

連続

*4
*5

定格値
50
±1.5
7

－0.3～VDD＋0.3
0.5
4
7
4.46
2.77
150

－20～85
－55～150

*1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限をうけることがあります。いかなる使用条件
下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝＋150℃）を超えないようにしてください。

*2：周囲温度（Ta）が＋25℃以上の場合は､－35.7mW/℃（JEDEC基準4層基板（High K）使用時）､－22.2mW/℃（GND
銅箔面積3.0平方インチの2層基板使用時）にてディレーティングが必要となります。

*3：ジャンクション温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャット
ダウン回路が動作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。

*4：JEDEC基準4層基板（High K）にて測定。
*5：GND銅箔面積3.0平方インチの2層基板使用時のものです。

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲
ロジック電源電圧範囲

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗

FETボディーDi順電圧

主電源電流

ロジック電源電流

VBB
VDD

RDS(ON)

VF

IBB

IDD

8 － 50
3 － 5.5
－ 0.54 0.6
－ 0.54 0.6
－ － 1.2
－ － 1.2
－ － 4.0
－ － 2.0
－ － 12
－ － 10

V
V
Ω
Ω
V
V
mA
mA
mA
mA

動作状態
動作状態
Source, Iout ＝ -1.5A
Sink, Iout ＝ 1.5A
Source, Iout ＝ －1.5A
Sink, Iout ＝ 1.5A
Fpwm ＜ 50KHz
動作状態、出力OFF時
Fpwm ＜ 50KHz
出力OFF時

出力部

制御部

Logic入力電圧

Logic入力電流

Logic入力電圧ヒステリシス
ブランキング時間

固定OFF時間

REF入力電圧範囲
REF端子入力電流

Gain(Gm)エラー※3

クロスオーバーデッドタイム
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス
過電流保護動作電流
過電流保護ブランク時間

VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
Vhys
tBLANK

tOFF

VREF
IREF

EG

TDT
TJ
ΔTJ
VUVLO
ΔVUVLO
Iocpst
tocp

0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜－1.0 20
－20 ＜1.0 20
150 300 600
700 1000 1300
15 25 35
23 30 37
0.8 － 4
－ － ±3.0
－ － ±15.0
－ － ±10.0
－ － ±5.0
300 650 900
－ 165 －
－ 15 －
2.35 2.7 3.0
0.05 0.1 －
2.0 2.6 3.5
1 3

V
V
μA
μA
mV
ns
μs
μs
V
μA
%
%
%
ns
℃
℃
V
V
A
μs

VIN(0)
VIN(1)
VIN＝0.7VDD
VIN＝0.3VDD

OSC＞3V
ROSC＝59KΩ
動作状態

VREF＝2V, DAC＝37.5%
VREF＝2V, DAC＝70.31%
VREF＝2V, DAC＝100%
SR enabled

VDD電圧、立ち上がり時

※1：Typデータは設計情報として使用してください。
※2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※3：EG＝({VREF/8}ーVSENSE)/(VREF/8)

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3987SLP

■内部ブロック図

（単位：mm）■端子配置図

記号
SENSE1
OUT1A
NC
MS1
DIR
STEP
GND
REF
ENABLE
VDD
OUT2A
SENSE2
VBB2
OUT2B
VREG
RESET
ROSC
GND
VCP
CP1
CP2
OUT1B
MS2
VBB1

機能
電流検出端子1
出力端子1A
オープン端子
励磁方式設定端子1
回転方向入力端子
励磁信号入力端子
グランド端子（パワーグランド）
電流検出基準電圧入力端子
ENABLE/DISABLE切り替え入力端子
ロジック電源入力端子
出力端子2A
電流検出端子2
主電源入力端子2
出力端子2B
内部レギュレータ出力端子
リセット入力端子
固定OFF時間設定端子
グランド端子（パワーグランド）
チャージポンプ電圧端子
チャージポンプ汲み上げ用端子1
チャージポンプ汲み上げ用端子2
出力端子1B
励磁方式設定端子2
主電源入力端子1

Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

■外形図

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VBB1

MS2

OUT1B

CP2

CP1

VCP

GND

ROSC

RESET

VREG

OUT2B

VBB2

SENSE1

OUT1A

NC

MS1

DIR

STEP

GND

RCF

ENABLE

VDD

OUT2A

SENSE2
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1-2-2  2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC

A4983SET   4W1-2相励磁・マイクロステップ対応

■特長
・低ON抵抗出力
（source側0.45Ω、sink側0.37Ω）
・自動電流減衰モード選択／検知機能搭載
・低損失同期整流内蔵
・電源電圧低下検出保護機能（UVLO）、
熱保護機能搭載（TSD）

・出力ドライバにおける貫通電流を防ぐ
デッドタイム機能搭載

■電気的特性

項　目 記　号
規格値

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲

Logic電源電圧範囲

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗

FETボディーDi順電圧

主電源電流

ロジック電源電流

VBB

VDD

RDSON

VF

IBB

IDD

8 － 35
0 － 35
3 － 5.5
－ 0.35 0.45
－ 0.3 0.37
－ － 1.2
－ － 1.2
－ － 4
－ － 2
－ － 10
－ － 8
－ － 5
－ － 10

V
V
V
Ω
Ω
V
V
mA
mA
μA
mA
mA
μA

動作状態
スリープモード

Source, Iout ＝ －1.5A
Sink, Iout ＝ 1.5A
Source, Iout ＝ －1.5A
Sink, Iout ＝ 1.5A
Fpwm < 50KHz
動作状態、出力OFF時
スリープモード
Fpwm < 50KHz
出力OFF時
スリープモード

出力部

■絶対最大定格
単　位
V
A
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VBB

Iout

VIN
VSENSE
VREF
PD
Ta
Tj
Tstg

項　目
主電源電圧

出力電流＊1

ロジック入力電圧
検出電圧
REF入力電圧
パッケージパワー損失＊2

動 作 周 囲 温 度
ジャンクション温度＊3

保存温度

条　件

連続
Duty Cycle<20%

*4

定格値
35
±2.0
±2.5

－0.3～7.0
0.5
4
3.91

－20～85
150

－55～150

＊1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限をうけることがあります。いかなる使用条件下において
も、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝＋150℃）を超えないようにしてください。

＊2：周囲温度（Ta）が＋25℃以上の場合は、－31．25mW／℃（JEDEC基準4層基板（High K）使用時）、にてディレーティ
ングが必要となります。

＊3：ジャンクション温度（Tj）が＋150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が
動作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。

＊4：JEDEC基準4層基板（High K）にて測定。

制御部

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

マイクロステップセレクト2
マイクロステップセレクト3
Logic入力電圧ヒステリシス
ブランキング時間

固定OFF時間

REF入力電圧範囲
REF端子入力電流

電流トリップレベルエラー＊3

クロスオーバーデッドタイム

VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
MS2
MS3
Vhys(IN)
tBLANK

tOFF

VREF
IREF

errI

TDT

0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜1.0 20
－20 ＜1.0 20
－ 100 －
－ 100 －
150 300 500
700 1000 1300
20 30 40
23 30 37
0 － 4
－3 － 3
－ － ±15.0
－ － ±5.0
－ － ±5.0
100 475 800

V
V
μA
μA
kΩ
kΩ
mV
ns
μs
μs
V
μA
％
％
％
ns

VIN(0)
VIN(1)
VIN＝0.7VDD
VIN＝0.3VDD

OSC > 3V
ROSC＝25KΩ

VREF ＝ 2V, ％ITreipMAX＝38.27％
VREF ＝ 2V, ％ITreipMAX＝70.71％
VREF ＝ 2V, ％ITreipMAX＝100.00％

保護機能
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス

Tj
TJHYS
UVLO
UVHYS

－ 165 －
－ 15 －
2.35 2.7 3
0.05 0.1 －

℃
℃
V
V

VDD電圧、立ち上がり時

＊1：Typデータは設計情報として使用してください。
＊2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
＊3：EG=({VREF/8}-VSENSE)/(VREF/8)

アレグロマイクロシステムズ社製品
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REF

STEP

DIR

RESET

MS1

MS2

MS3

ENABLE

SLEEP

VDD
OSC

Translator

DMOS Full Bridge

DMOS Full Bridge

DAC

VREF

RS2

RS1

PWM Latch
Blanking

Mixed Decay

PWM Latch
Blanking

Mixed Decay

Control
Logic

Gate
Drive

Current
Regulator

Charge
Pump

VCP

VBB1

OUT1A

OUT1B

OUT2A

OUT2B

SENSE1

SENSE2

VBB2

VREG ROSC CP1 CP2

0.22µF 0.1µF

0.1µF

A4983SET

■内部ブロック図

（単位：mm）■端子配置図

21

20

19

18

17

16

15

OUT1B

NC

DIR

GND

REF

STEP

VDD

V
R

E
G

M
S

1

M
S

2

M
S

3

R
E

S
E

T

R
O

S
C

S
LE

E
P

V
B

B
2

S
E

N
S

E
2

O
U

T
2A

N
C

O
U

T
1A

S
E

N
S

E
1

V
B

B
1

OUT2B

ENABLE

GND

CP1

CP2

VCP

NC

1

2

3

4

5

6

7

A4983SET-T

8 9 10 11 12 13 14

28 27 26 25 24 23 22

記号
OUT2B
ENABLE
GND
CP1
CP2
VCP
NC
VREG
MS1
MS2
MS3
RESET
ROSC
SLEEP
VDD
STEP
REF
GND
DIR
NC
OUT1B
VBB1
SENSE1
OUT1A
NC
OUT2A
SENSE2
VBB2

機　能
出力端子2B
ENABLE/DISABLE切り替え入力端子
グランド端子
チャージポンプ汲み上げ用端子1
チャージポンプ汲み上げ用端子2
チャージポンプ電圧端子
ノンコネクション
内部レギュレータ出力端子
励磁方式設定端子1
励磁方式設定端子2
励磁方式設定端子3
リセット入力端子
固定OFF時間設定端子
スリープ入力端子
ロジック電源入力端子
励磁信号入力端子
電流検出基準電圧入力端子
グランド端子
回転方向入力端子
ノンコネクション
出力端子1B
主電源入力端子1
電流検出端子1
出力端子1A
ノンコネクション
出力端子2A
電流検出端子2
主電源入力端子2

Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4X0.20
MIN

.008

0.30
NOM

.012

1.09
REF

.043

0.50
NOM

.020

4.96
NOM

.195

4.96
NOM

.195

3.15
NOM

.124

3.15
NOM

.124
3.15

NOM
.124

0.30
0.18

.012

.007
1.00
0.80

.039

.031

0.05
0.00

.002

.000

5.15
4.85

.203

.191

5.15
4.85

.203

.191

0.20
REF

.008

A

B

C
SEATING
PLANEC0.08 [.003]

28X

28X

0.10 [.004] M C A B

0.05 [.002] M C
0.50 .02024X0.20

MIN
.008

4X0.20
MIN

.008

R0.25
REF

.010

3.15
NOM

.124

5.0
NOM

.197

5.0
NOM

.197

0.56
REF

.022

28

2
1

C

28

28

2
1

2
1

A

B

■外形図
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■推奨動作範囲
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

VBB
VCC
VREF
TC

主電源電圧
Logic電源電圧
REF入力電圧
ケース温度

10～30
3～5.5
0.2～VCC
110max

V
V
V
℃

Vccサージ電圧は0.5V以下にしてください
0.2V以下では制御電流精度が低下します。
10Pinリード部温度（No Fin時）

■絶対最大定格 （Ta＝25℃）

項　目 記　号 規格値 単　位 備　考
主電源電圧 VBB 36 V
Logic電源電圧 VCC 7 V

出力電流
IO（Ave） 3 A
IO（Peak） 6 A tw＜1ms

Logic入力電圧 VIN －0.3～VCC＋0.3 V
REF入力電圧 VREF －0.3～VCC＋0.3 V
PFD入力電圧 VPFD －0.3～VCC＋0.3 V
検出電圧 VRs －2～2 V
許容損失 PD 4 W No Fin時
接合部温度 Tj 150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～85 ℃
保存温度 Tstg －30～150 ℃

■電気的特性（特に断り無き場合、Ta=25℃、VBB=24V、VCC=5V）

IBB
Icc
VB
VO

RDS（on）

VSD

VIL
VIH
IIL
IIH
Fclock
IPFD
IRC
VPFDS
VPFDM
VPFDF
VRs
VREF
IREF
TOFF
Tj

ΔTj

TONC
TOFFC

36

VCC×0.75

1.7
0.7

0

VBB＋5

±1
±1

±10
200

VREF×0.2

±10
1.1×Rt×Ct
150

10

2.5
2

20
10

0.8

1.5

VCC×0.25

100

VCC
1.3
0.3

VCC

mA
mA
V
V

Ω

V

V
V
μA
μA
kHz
μA
μA
V
V
V
V
V
μA
μs
℃

℃

μs
μs

項　目 記　号
定格値

単　位 条　件
min typ max

主電源電流
Logic電源電流
チャージポンプ電圧
出力耐圧
出力MOS FET
ON抵抗（上下Total）
出力MOS FET
ダイオード順電圧

Logic入力電圧

Logic入力電流

最大応答周波数
PFD入力電流
RC端子流出電流

PFD入力電圧

検出電圧
REF入力電圧
REF入力電流
PWM OFF時間
熱保護回路動作温度
熱保護回路動作温度
ヒステリシス

スイッチングタイム

IDS＝3A

ISD＝3A

Enaを除く

Slow Decay
Mixed Decay
Fast Decay
定常時

Clock→Out
Clock→Out

1-2-3 3相ステッピングモータ駆動用IC

SLA7611M  Y結線/Δ結線
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SLA7611M

■内部ブロック図

■応用回路例

VCC

VB VBB

3

16 15 18 9

13

Sequence 
Logic

12

14

8

7

6

5 4 10

1

17

11

2
Clock

TSD 
UVLO

CW/CCW

F/H

Ena

Reset

REF

CP1 CP2

Reg Charge Pump

Level 
shift 
& 

Pri-Driver

PWM 
Control

Current 
Control

PFD RC GND

S

OUTW

OUTV

OUTU

OUT Block

＋ 

－ 

■Pin配列（機能表）

Pin No 記　号 機　能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sense
Out U
VCC
RC
PFD
REF
Reset
Ena
VBB
GND
Out V
CW/CCW
Clock
Full/Half
CP2
CP1
Out W
VB

電流検出
U相出力
Logic電源
PWM OFF時間設定
Mixed Decay比設定
制御電流設定
内部Logic Reset
出力Enable Disable切換
主電源（モータ電源）
製品GND
V相出力
正逆転切換
Step Clock
Full Step Half Step切換
チャージポンプ用コンデンサー接続2
チャージポンプ用コンデンサー接続1
W相出力
ポンプアップ電圧

■外形図 （単位：mm）

31±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

3.2±0.15φ

16
±0

.2

13
±0

.2

9.
9

±0
.2 品　　名 

ロット番号 

3.2±0.15×3.8φ 4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

R-End 6.
7±0

.5

9.
7

+
1

–0
.5

(3
)

0.55
+0.2
–0.1

4±0.7

1
+0.2
–0.1

17×P1.68±0.4=28.56±1

0.65
+0.2
–0.1

31.3±0.2

フォーミング番号　No.871

1 2 3 · · · · · · · 18

このリードフォーミング形状以外にも幾つかの形状を用意しています。
詳細に関しては当社営業担当まで問い合わせください。

+

+

5V

CB C4 C3

3

13

12

14

8

7

マイコン 
等 

R4 R2
6

5 4

R1 R5 R3
Ct Rt

Rs

RCPFD
REF

Reset

Ena

F/H

CW/CCW

Clock

S-GND P-GND

GND

10

SLA7611M 3φ SPM

S
1

17

11

2

9181516

OUTU

VBB

C1C2

VBVCC CP2CP1

OUTV

CA

10～30V

C5

OUTW
 

製品質量：約6g
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■電気的特性（特に断り無き場合、Ta＝25℃、VCC1＝24V、VCC2＝5V）

3.75
－20
－20
－100
－20

－20

4

100
1

500

500

1

0.5
1.5
300
VCC1＋9

8.5

7.5

1.5
2

25
10
1.25

20
20
20
20

20
1

1

1

mA
mA
V
V
μA
μA
μA
μA
V
μA
V
V
V
V
μA
V
V
V
V
V
KHz
μs
μs
μs

μs

μs

項　目 記　号
定格値

単　位 条　件
min. typ. max.

主電源電流
Logic電源電流

Logic入力電圧

Logic入力電流

ENA入力電流
REF入力電流
SENCE電圧
SENCE電流

MO出力電圧

RC端子スレッシュ電圧

RC端子流出電流
チャージポンプ出力電圧
ハイサイド出力電圧
（ゲート－ソース間）

ローサイド出力電圧

最大CL周波数
最大入力CL幅（on）
パワーオンリセット時間
出力遅延時間
CW/CCW, F/H
入力データセットアップ時間
CW/CCW, F/H
入力データホールド時間

VIL＝0V
VIH＝5.5V
VENA＝0V
VREF＝0～5.5V
VREF＝1V
VSENCE＝0V, 2V
IMOL＝1mA
IMOH＝－1mA

VRC＝0V

ツェナーダイオードなし

対CL↑

■推奨動作範囲
項　目 記　号 動作範囲 単　位

主電源電圧 VCC1 10～42＊ V
Logic電源電圧 VCC2 3～5.5 V
REF入力電圧 VREF 0.1～1 V

＊：VCC1を35V以上で使用する場合、VCC1～VMC3間に5Vのツェナーダイオードを挿入してください。

ICC1
ICC2
VIL
VIH
IIL
IIH
IENA
IREF
VSENCE
ISENCE
VMOL
VMOH
VRCL
VRCH
IRC
VMC3
VHGSL
VHGSH
VLGL
VLGH
fck
TCON
PTW
TIO

TICS

TICH

■絶対最大定格
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

主電源電圧 VCC1 44 V
Logic電源電圧 VCC2 7 V
Logic入力電圧 VIN －0.3～VCC2 V
REF入力電圧 VREF －0.3～VCC2 V
SENCE入力電圧 VSENCE 2 V tw＜1μSは含まず
チャージポンプ出力電圧 VMC3 48 V
許容損失 PD 1.6 W
動作周囲温度 Ta －10～80 ℃
保存温度 Tstg －20～150 ℃
ジャンクション温度 Tj 150 ℃

1-2-4 5相ステッピングモータ駆動用コントロールIC

SI-7510  新ペンタゴン結線



161IC

SI-7510

■真理値表
端子名 Lowレベル Highレベル

Clock
ポジティブエッジ

CW/CCW 正転（CW） 逆転（CCW）
Full/Half 4相励磁 4－5相励磁
Enable Disable Enable
Reset Enable Reset

CL

CW/CCW

F/H

＊各入力信号切替え条件 

切替え禁止範囲 
500ns

切替え禁止範囲 
500ns

切替え可能範囲 

Disable

Reset

CL
0 5 10 15 20 3025 454035 605550 7065 75

CW, FullReset CCW, Full CCW, Half CW, Half

Reset

Enable

CW/CCW

F/H

OHA

OLE

OLD

OLC

OLB

OLA

OHE

OHD

OHC

OHB

MO

CL
75 80 85 90 95 105100 110

CW, Half DisableCCW,Full

Reset

Enable

CW/CCW

F/H

OHA

OLE

OLD

OLC

OLB

OLA

OHE

OHD

OHC

OHB

MO

■入出力タイミングチャート

■内部ブロック図

■応用回路例

Oscillator Charge Pump

Highside Drive

Sequencer

Lowside Drive

PWM 
Control 

OHGA
OHSA
OHGB
OHSB
OHGC
OHSC
OHGD
OHSD
OHGE
OHSE

OLA
OLB
OLC
OLD
OLE

Sense

RC

Gnd

Ref

Enable

MO

CL

F/H

CW/CCW

Reset

VCC1 MC1MC3MC2VCC2

Pin No. 記　号 機　能
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MC1
MC3
MC2
VCC1
Enable
VCC2
MO
CL
F/H

CW/CCW
Reset
RC
Ref
Sense
Gnd
VOLE
VOLD
VOLC
VOLB
VOLA
VOHSE
VOHGE
VOHSD
VOHG
VOHSC
VOHGC
VOHSB
VOHGB
VOHSA
VOHGA

チャージポンプ用コンデンサ接続端子（対MC2）
チャージポンプ用コンデンサ接続端子（対Gnd）
チャージポンプ用コンデンサ接続端子（対MC1）
主電源電圧入力
出力OFF
Logic電圧入力
モータ位置検出用モニタ
クロック
4相、4－5相切替
正転、逆転切替
リセット
チョッピングOFF時間設定用RC接続
モータ電流設定用基準電圧入力
モータ電流検出用
Gnd
ローサイドMOS FETゲート接続端子（E相）
ローサイドMOS FETゲート接続端子（D相）
ローサイドMOS FETゲート接続端子（C相）
ローサイドMOS FETゲート接続端子（B相）
ローサイドMOS FETゲート接続端子（A相）
ハイサイドMOS FETソース接続端子（E相）
ハイサイドMOS FETゲート接続端子（E相）
ハイサイドMOS FETソース接続端子（D相）
ハイサイドMOS FETゲート接続端子（D相）
ハイサイドMOS FETソース接続端子（C相）
ハイサイドMOS FETゲート接続端子（C相）
ハイサイドMOS FETソース接続端子（B相）
ハイサイドMOS FETゲート接続端子（B相）
ハイサイドMOS FETソース接続端子（A相）
ハイサイドMOS FETゲート接続端子（A相）

SLA5073

SLA5074

30

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

14

16
17

18
19

15

2 43

5

16

11

10

9

8

7

13

12

5V
24V

C1

S
I-7510

OHGA
OHSA

OHGE
OHSE

OHGD
OHSD

OHGC
OHSC

OHGB
OHSB

OLE
OLD

OLC
OLB
OLA

Sense

VCC1MC3MC2MC1VCC2

Enable

Ref

Reset

CW/CCW

F/H

CL

MO

RC Gnd Rs

R2

R1

5相SPM 
新ペンタゴン  

IO=VRS/RS 
IOM=Io/2 
 ※IOM : モーターコイル電流 
 
tOFF=1.1＊Rt＊Ct

RtCt

Io

1

2

4

8

6

9

11

3

7

105

12

1

4

5

8
2

3

10

9

6

7

ロジック信号 
入出力  

13

15

14

11～15pinはNC

C2

C3

C4

R3

R1=510Ω 
R2=100Ω（VR） 
R3=20KΩ 
RS=0.33Ω（1～2W） 
Rt=15～75KΩ 
Ct=420～1100pF 
C1=2200pF 
C2=0.01μF 
C3=0.1μF 
C4=0.01μF

 

☆特にVCCラインのノイズに注意してください。 
　VCCラインのノイズが0.5V以上になると製品が誤動作する場合があります。 

■ピン配列、機能表

■外形図

28.2±0.3

0.46±0.1

1.654 TYP

0°～15° 

1.778

8.
8±
0.
2

4.
3±
0.
3

3.
61
±
0.
1

2.
8±
0.
2

7.
1±
0.
5

1.0
0.3
0.06
+
–

0.25 0.1
0.05
+
–

10.16

（単位：mm）

製品質量：約2g
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A3968SLB

■絶対最大定格
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

主電源電圧 VBB 30 V
コントロール電源電圧 VCC 7.0 V

出力電流
IO ±650 mA Continuous
IO（Peak） ±750 mA Peak

ロジック入力電圧 VIN －0.3～VCC＋0.3 V
検出電圧 VS 1.0 V
許容損失 PD 1.87 W
ジャンクション温度 Tj 150 ℃
動作周囲温度 Ta －25～85 ℃
保存温度 Tstg －55～150 ℃

■特長
・主電源電圧VBB：Vcc～30V
・Logic電源Vcc：4.75V～5.5V
・出力電流Io：
650mA（max）…繰り返し電流（定常電流）
at 1モータ当たり
750A（max）…ピーク電流

・正逆転、ブレーキ、フリーの動作モード対応
・内部発振器による他励方式のPWM電流制御回
路搭載

・電流制御回路のチョッピングノイズフィルタ
時間は外部調整可能

・電流回生用ダイオード内蔵
・電源電圧低下検出保護機能、熱保護機能搭載
・回転方向切替え時の貫通電流を防ぐデッドタイム
機能搭載

・16PinパワーSOPパッケージ

（Ta＝25℃）

主電源電圧範囲

主電源電流

出力リーク電流

出力飽和電圧

ボディダイオード順電圧

クロスオーバーデッド時間
ロジック電源電圧範囲

ロジック電源電流

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

REF入力電圧範囲
REF端子入力電流
内部発振周波数
REFデバイド比
電流検出オフセット
SENSE入力電圧範囲
SENSE端子流出電流

出力応答時間PWM時

出力応答時間Disable⇔Enable時

出力応答時間ブレーキ時

過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス

VBB

IBB

ICEX

VCE（SAT）

VF

tcodt
VCC

ICC

VIL
VIH
IIL
IIH
VREF
IREF
fOSC

VREF/VTRIP
VIO
VS
ISO

tPWM

tpd

TJ
ΔTJ
UVLO
ΔUVLO

Vcc 30
3.0 5.0
＜1.0 200
＜1.0 50
＜－1.0 －50
1.7 2.0
1.8 2.1
0.3 0.5
0.4 1.3
1.1 1.4
1.4 1.6

0.2 1.8 3.0
4.75 5.0 5.5

50
9.0
95
0.8

2.4
＜－20 －200
＜1 20

0.1 2.0
－2.5 1.0

25.4
3.8 4 4.2

±6.0
－0.3 1.0
12 18 24

0.8 1.2
1.0 1.4
100
500
200
200
2200
200
165
15
4.1 4.6

0.1 0.6

V
mA
μA
μA
μA
V
V
V
V
V
V
μS
V
mA
mA
mA
V
V
μA
μA
V
μA
kHz
V
mV
V
mA
μS
μS
nS
nS
nS
nS
nS
nS
℃
℃
V
V

■電気的特性 （特に断りなき場合、VCC＝5.0V、VBB＝30V、VSENSE＝0V、VREF＝2.0V、Ta＝25℃）

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

動作状態
動作状態
出力OFF時
VOUT=30V
VOUT=0V
ソース、Iout=－0.4A
ソース、Iout=－0.65A
シンク、Iout=0.4A
シンク、Iout=0.65A
IF=400mA
IF=650mA

動作状態
Stop状態
ブレーキ状態
VIN(0)
VIN(1)
IIN(0) 、VIN=0.8V
IIN(1) 、VIN=2.4V
動作状態

CT=680pF、RT=56kΩ

VREF=0.1V
動作状態
IS－IOUT
ソース側ON
ソース側OFF
ソース側ON
ソース側OFF
シンク側ON
シンク側OFF
シンク側ON
ソース側OFF

VCC電圧

1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3968SLB

■外形図 （単位：mm）

SOIC 16Pinパッケージ

0.32 
0.23

1.27 
0.40

1.27 
BSC 0 T゚O 8゜ 

10.65 
10.00

7.60 
7.40

2.65 
2.35

0.51 
0.33

1

16 9

2 3

0.10 MIN.

10.50 
10.10

Pin番号

1
2
3
4、13
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

記　号

OUT1A
INPUT1A
INPUT1B
GND
SENSE1
OUT1B
VBB
REF
RC
VDD
OUT2B
SENSE2
INPUT2B
INPUT2A
OUT2A

機　能

1Ch出力A
1Ch入力A
1Ch入力B
GND
1Ch電流検出端子
1Ch出力B
主電源
電流検出基準電圧
内部発振器用抵抗、コンデンサ接続端子
Logic電源
2Ch出力B
2Ch電流検出端子
2Ch入力B
2Ch入力A
2Ch出力A

■Pin配列■内部ブロック図

+
－ 

INPUTA

INPUTB

GROUND

S
O
U
R
C
E
 

E
N
A
B
LE PWM LATCH

BLANKING 
GATE

CURRENT-SENSE 
COMPARATOR SENSE

TO OTHER 
BRIDGE

R
E
F
E
R
E
N
C
E

TO OTHER 
BRIDGE

TO OTHER 
BRIDGE

C
O
N
T
R
O
L 
LO
G
IC

R 
 
S

Q

OSC

RC

＋4

UVLO 
& TSD

VCC

LO
G
IC
 

S
U
P
P
LY

O
U
T
A

O
U
T
B

LO
A
D
 

S
U
P
P
LY

VBB

■応用回路例

CA2 CA1 CB1 CB2

+ +

RtCt Rs1 Rs2

R2

R1

VCC VBB

CA2 CA1

マ
イ
コ
ン
等 

INPUT1A

INPUT1B

INPUT2A

INPUT2B

REF

Out1A

Out1B

Out2A

Out2B

VCC VBB

A3968S

RC GND Sense1 Sense2

DCM

DCM

動作モード一覧
INPUTA
L
L
H
H

INPUTB
L
H
L
H

OUTA
L
L
H
Z

OUTB
L
H
L
Z

※OUT部のZはハイインピーダンス状態（ソース、シンク共にOFF）を表します。
　OUTB からOUTAにモータ電流が流れる場合を正転状態と定義しています。

動作モード
ブレーキ
正転
逆転

停止（フリー）

☆特にVccラインのノイズに注意してください。
Vccラインには必ず製品の直近に電解コンデンサCA1およびバイパスコンデンサCA2を挿入してください。
CA1およびCA2は、PCBによる配線インピーダンス（スルーホールなども含む）をできるだけ避けるために、製品と同一面に挿入されることが望ましいです。

☆ロジック入力を使用しない場合、必ずVcc又はGNDに接続してください。
☆検出抵抗Rs部には電流制御時に過大なスパイク電圧（電流）が発生することがあります。
☆GNDパターンの引き回しには十分に注意してください。
製品GND（10Pin）部からVCC系GND（S－GND）とVBB系GND（P－GND）を分けるとノイズ低減効果があります。

Rs=0.1～2Ω（損失注意P≒Io2×Rs）
R1=39kΩ CA1=10μF／10V
R2=10kΩ(VR) CA2=0.1μF
Rt =56kΩ CB1=47μF／50V

CB2=0.1μF
Ct=680pF

製品質量：約0.45g



164 IC

1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

A3995SEV   DCモータ駆動用IC

■特長
・本ICにて2つのモータ駆動可能
・電源電圧 : VBB＝8～36V
・ロジック電圧 : Vcc＝3～5.5V
・出力電流 : Io＝2.4A（max）
　　　　　　 Io＝3.2A@tw<100msec
・自励式PWM電流制御方式
・Phase/ENABLE端子
・TSD＆UVLO保護回路搭載
・QFN36Pinパッケージ使用

■電気的特性

項　目 記　号
規格値

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲
主電源電流

出力漏れ電流

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗（DCモータ）

出力ダイオード順電圧

VBB
IBB

IDSS

RDSON

VF

8 － 36
－ － 8

＜1.0 20
－20 ＞－1.0
－ 0.35 0.45
－ 0.35 0.45
－ － 1.2

V
mA
μA
μA
Ω
Ω
V

動作時
ブリッジON, IOUT＝0A, FENB＝50kHz, Duty＝50%
VOUT＝VBB
VOUT＝0V
Source側, Iout ＝ －2.4A, Tj＝25℃
Sink側, Iout ＝ 2.4A, Tj＝25℃
IF＝1.2A

出力部

制御部
ロジック電源電圧
ロジック電源電流

ロジック入力電圧

ロジック入力電流
ロジック入力ヒステリシス
VREF入力電圧範囲
リファレンス入力電流
VREF対VSENSE比

伝播遅延時間

クロスオーバーディレイ
ブランク時間（DCモータ）
VBB UVLO スレッシュホールド電圧
VBB UVLO ヒステリシス
VDD UVLO スレッシュホールド電圧
VDD UVLO ヒステリシス
過熱保護動作温度
過熱保護温度ヒステリシス

VDD
IDD
VIN（1）
VIN（0）
IIN（1）
VIN（hys）
VREF
IREF

tPD

tcod
tBLANK（DC）
UVLOTHVBB
UVLOHYSVBB
UVLOTH
UVLOHYS
TJ
ΔTJ

3.0 － 5.5
－ 7 10

0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜1.0 20
150 300 500
0 － 1.5
－1 － 1

3
350 550 1000
35 － 300
350 550 1000
35 － 250
300 425 1000
2.5 3.2 4.0
7.3 7.6 7.9
400 500 600
2.65 2.8 2.95
75 105 125
155 165 175
－ 15 －

V
mA
V
V
μA
mV
V
μA

ns
ns
ns
ns
ns
μS
V
mV
V
mV
℃
℃

動作時
VDD端子電流
IN＝High
IN＝Low
VIN＝0～5V

動作時
VREF＝1.5V
VREF/VSENSE
PWM Change to Source ON
PWM Change to Source OFF
PWM Change to Sink ON
PWM Change to Sink OFF

VBB立上げ時

VDD立上げ時

　

※Typデータは設計情報として使用してください。
※表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※GMエラーは、下記の計算で表されます。
　VERR＝（（VREF／3）－VSENSE）／（VREF／3））
※過熱保護動作時には、出力は全てDisable（OFF）になります。

■絶対最大定格
単　位
V
V
V
A
A
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VBB（連続）
VBB（ピーク）
VDD
Iout*1

Iout1（ピーク）*1, *2

Iout2（ピーク）*1, *2

VIN（連続）
VSENSE（連続）
VSENSE（ピーク）

PD*3

Ta
TJ
Tstg

項　目

電源電圧

ロジック電源電圧

出力電流

ロジック入力電圧

SENSE電圧

パッケージパワー損失
動作周囲温度
接合部温度*4

保存温度

条　件

tw<1μS

tw<100mS
tw<1μS

tw<1μS
Ta＝25℃

定格値
－0.5～36
38

－0.4～7
±2.4
±3.2
±3.5
－0.3～7
0.5
2.5
4.5

－20～85
150

－55～150

*1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限を受けることがあります。いかなる使用条件
下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。

*2：IOUT（ピーク）は、OUT端子の電流で測定されます。
*3：周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－36mW/℃にてディレーティングが必要となります。JEDEC基準4層

基板（High K）にて測定。
*4：接合部温度（Tj）が150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路

が動作しますが、このような条件下での使用は、避けてください。

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3995SEV

■内部ブロック図

（単位：mm）■端子配置図 ■外形図

271

2

3

4

5

6

7

8

9

MODE2NC

OUT1A

SENSE1

OUT1B

VBB1

OUT1B

SENSE1

OUT1A

NC

26 OUT2A

25 SENSE2

24 OUT2B

23 VBB2

22 OUT2B

21 SENSE2

20 OUT2A

P
H

A
S

E
2

V
D

D

N
C

V
R

E
F

1

V
R

E
F

2

N
C

G
N

D

P
H

A
S

E
1

G
N

D

E
N

A
B

LE
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E
N
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B
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G
N

D

C
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1

V
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N

D

N
C
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O

D
E
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19 NC
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A3995SEV-T

MODE1

VDD

PHASE1

ENABLE1

MODE2

PHASE2

ENABLE2

VREF1

VREF2

Sense2

G
N

D

G
N

D

SENSE2

SENSE2

DMOS H-BRIDGE1

DMOS H-BRIDGE2

SENSE1

SENSE1

OUT1B

OUT1B

OUT1A

OUT1A

C
P

2

C
P

1

V
B

B
1

V
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B
2

Sense2

V
C

P

CHARGE PUMP

VCP

VCP

OSC

Control
Logic

PWM Latch
BLANKING

Sense1

÷3

÷3

Control
Logic

PWM Latch
BLNKING

+

–

+

–

GATE
DRIVE

GATE
DRIVE

OUT2A

OUT2A

OUT2B

OUT2B

5.8
NOM

.228

5.8
NOM

.228

0.25
NOM

.010
32X0.20
MIN

.008

4X0.20
MIN

.008

0.50
NOM

.0201.15
NOM

.045

4X0.20
MIN

.008
4.15
NOM

.163

4.15
NOM

.163

4.15
NOM

.163 4.15
NOM

.163

0.30
0.18

.012

.007

0.05
0.00

.002

.000

6.15
5.85

.242

.230

6.15
5.85

.242

.230

0.20
REF
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A

B

C
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PLANEC0.08 [.003]

36X

36X

0.10 [.004] M C A B

0.05 [.002] M C
0.50 .020

1.00
0.80
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36

36

2
1
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1
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2
1
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C
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.012
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1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

A3989SEV

■特長
・本ICにて2つのモータ駆動可能
・電源電圧 : VBB=8～36V
・ロジック電圧 : Vcc=3～5.5V
・出力電流（STP）: Io=1.2A（max）
・出力電流（DC） : Io=2.4A（max）
　　　　　　 : Io=3.2A@tw<100msec
・自励式PWM電流制御方式
・Phase IN Full/Half Step対応
・TSD＆UVLO保護回路搭載

■絶対最大定格

■電気的特性

単　位
V
V
V
A
A
A
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VBB（連続）
VBB（ピーク）
VDD

Iout（DCモータ）*1

Iout（ステッピングモータ）*1

Iout（DCモータピーク）*1, *2

VIN（連続）
VSENSE（連続）
VSENSE（ピーク）

PD*3

Ta
Tj
Tstg

項　目

電源電圧

ロジック電源電圧

出力電流

ロジック入力電圧

SENSE電圧

パッケージパワー損失
動作周囲温度
接合部温度*4

保存温度

条　件

tw<1μS

tw<100μS

tw<1μS
Ta＝25℃

定格値
－0.5～36
38

－0.4～7
±2.4
±1.2
±3.2
－0.3～7
0.5
2.5
4.5

－20～85
150

－55～150

*1：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限を受けることがあります。いかなる使用条件
下においても、決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてください。

*2：IOUT（ピーク）は、OUT端子の電流で測定されます。
*3：周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－36mW/℃にてディレーティングが必要となります。JEDEC基準4層

基板（High K）にて測定。
*4：接合部温度（Tj）が150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路

が動作しますが、このような条件下での使用は、避けてください。

項　目 記　号
規格値

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電圧範囲
主電源電流

出力漏れ電流

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗（DCモータ）

ＭＯＳＦＥＴ ON抵抗（ステッピングモータ）

出力ダイオード順電圧

VBB
IBB

IDSS

RDSON

VF

8 － 36
－ － 8

＜1.0 20
－20 ＞－1.0
－ 0.35 0.45
－ 0.35 0.45
－ 0.7 0.8
－ 0.7 0.8
－ － 1.2

V
mA
μA
μA
Ω
Ω
Ω
Ω
V

動作時
ブリッジON, IOUT＝0A, FENB＝50kHz, Duty＝50%
VOUT＝VBB
VOUT＝0V
Source側, Iout ＝ －2.4A, Tj＝25℃
Sink側, Iout ＝ 2.4A, Tj＝25℃
Source側, Iout ＝ －1.2A, Tj＝25℃
Sink側, Iout ＝ 1.2A, Tj＝25℃
IF＝1.2A

出力部

制御部
ロジック電源電圧
ロジック電源電流

ロジック入力電圧

ロジック入力電流
ロジック入力ヒステリシス
VREF入力電圧範囲
リファレンス入力電流
VREF対VSENSE比

Gmエラー

伝播遅延時間

クロスオーバーディレイ
ブランク時間（DCモータ）
ブランク時間（ステッピングモータ）
VBB UVLO スレッシュホールド電圧
VBB UVLO ヒステリシス
VDD UVLO スレッシュホールド電圧
VDD UVLO ヒステリシス
過熱保護動作温度
過熱保護温度ヒステリシス

VDD
IDD
VIN（1）
VIN（0）
IIN（1）
VIN（hys）
VREF
IREF

VERR

tPD

tcod
tBLANK（DC）
tBLANK（STP）
UVLOTHVBB
UVLOHYSVBB
UVLOTH
UVLOHYS
TJ
ΔTJ

3.0 － 5.5
－ 7 10

0.7VDD － －
－ － 0.3VDD
－20 ＜1.0 20
150 300 500
0 － 1.5
－1 － 1

3
－5 － 5
－5 － 5
－15 － 15
350 550 1000
35 － 300
350 550 1000
35 － 250
300 425 1000
2.5 3.2 4.0
0.7 1.0 1.3
7.3 7.6 7.9
400 500 600
2.65 2.8 2.95
75 105 125
155 165 175
－ 15 －

V
mA
V
V
μA
mV
V
μA

%
%
%
ns
ns
ns
ns
ns
μS
μS
V
mV
V
mV
℃
℃

動作時
VDD端子電流
IN＝High
IN＝Low
VIN＝0～5V

動作時
VREF＝1.5V
VREF/VSENSE
VREF＝1.5V, 相電流＝100%時
VREF＝1.5V, 相電流＝66.6%時
VREF＝1.5V, 相電流＝33.3%時
PWM Change to Source ON
PWM Change to Source OFF
PWM Change to Sink ON
PWM Change to Sink OFF

VBB立上げ時

VDD立上げ時

※Typデータは設計情報として使用してください。
※表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。
※GMエラーは、下記の計算で表されます。
　VERR＝（（VREF／3）－VSENSE）／（VREF／3））
※過熱保護動作時には、出力は全てDisable（OFF）になります。

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3989SEV

■内部ブロック図

（単位：mm）■端子配置図 ■外形図
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C
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C
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VCP
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Control Logic
Stepper Motor

PWM Latch
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A3950SLP/SEU

■絶対最大定格
項　目 記　号 規格値 単　位 備　考

主電源電圧 VBB
36 V
38 V PEAK＜2μs

出力電流（＊１） IO ±2.8 A REPETITIVE
検出電圧 VSENSE ±0.5 V
ロジック入力電圧 VIN －0.3～7 V

許容損失（＊２） PD
3.1 W A3950SEU（＊4）

3.6 W A3950SLP（＊4）

ジャンクション温度（＊3） Tj 150 ℃
動作周囲温度 Ta －20～85 ℃
保存温度 Tstg －55～150 ℃

■特長
・低ON抵抗出力
・スリープ機能内蔵
・電圧低下検出保護機能（UVLO）、
熱保護機能搭載（TSD）

・出力ドライバにおける貫通電流を防ぐ
デッドタイム機能搭載

（Ta＝25℃）

（＊1）出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限をうけることがあります。いかなる使用条件下においても、
決して、指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝＋150℃）を超えないようにしてください。

（＊2）周囲温度（Ta）が＋25 ℃以上の場合は、－29．4mW／℃（A3950SLP）－25.0mW／℃（A3950SEU）にてディレーティ
ングが必要となります。

（＊3）ジャンクション温度（Tj）が＋150 ℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダウン回路が
動作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。

（＊4）JEDEC基準4層基板（High K）にて測定。

保護回路部
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス
過電流保護検知電流
過電流保護ブランク時間
過電流保護遅延時間
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス

VUVLO
ΔVUVLO
IOCP
Iblank
tOCP
TJ
ΔTJ

－ 6.5 －
－ 0.25 －
3 4.5 7
1 2
0.7 1 1.3
－ 170 －
－ 15 －

VBB電圧立ち上がり時V
V
A
μs
ms
℃
℃

出力部

RDS（ON）

VF

IBB

VIN(1)
VIN(0)
VIN(1)
VIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
IIN(1)
IIN(0)
IIN(1)
IIN(0)

tpd

tCOD

－ 0.4 0.48
－ － 0.8
－ 0.3 0.43
－ － 0.7
－ 1.4
－ 6 8.5
－ 3 4.5
－ － 10
2.0 － －
－ － 0.8
2.7 － －
－ － 0.8
－ ＜1.0 20
－ ＜－2.0 －20
－ 40 100
－ 16 40
－ 27 50
－ ＜1.0 10
－ 600 －
－ 100 －
－ 500 －

Source Driver、Iout＝－2.8A、Tj＝25℃
Source Driver、Iout＝－2.8A、Tj＝125℃
Sink Driver、Iout＝2.8A、Tj＝25℃
Sink Driver、Iout＝2.8A、Tj＝125℃
Iout＝2.8A
FPWM＜50KHz
Charge Pump On Outputs Disabled
Sleep Mode

VIN＝2.0V
VIN＝0.8V
VIN＝2.0V
VIN＝0.8V
VIN＝2.7V
VIN＝0.8V
PWM Change to Source or Sink ON
PWM Change to Source or Sink OFF

Ω
Ω
Ω
Ω
V
mA
mA
μA
V
V
V
V
μA
μA
μA
μA
μA
μA
ns
ns
ns

■電気的特性

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

（特に断りなき場合、Ta=25℃、VBB=8～36V）

※1：Typデータは設計情報として使用してください。
※2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。

1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

アレグロマイクロシステムズ社製品

出力ON抵抗

ボディダイオード順電圧

主電源電流

ロジック入力電圧（PHASE、ENABLE、MODE）

ロジック入力電圧（SLEEP）

ロジック入力電流（PHASE、MODE）

ロジック入力電流（ENABLE）

ロジック入力電流（SLEEP）

伝播遅延時間

クロスオーバーディレイ
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A3950SLP/SEU

■真理値表
PHASE ENABLE MODE SLEEP OUTA OUTB
1 1 X 1 H L
0 1 X 1 L H
X 0 1 1 L L
1 0 0 1 L H
0 0 0 1 H L
X X X 0 Hi-Z Hi-Z

Function
Forward
Reverse

Brake(slow decay)
Fast Decay SR※

Fast Decay SR※

Sleep Mode

※FAST DECAYにおける電流の逆流を防ぐために、モータ電流が0付近に達すると、全ての出力
がOFFになります。

■外形図 （単位：mm）

16ピンeTSSOP

16

1 2

4.5 
4.3

6.6 
6.2

3 
BSC

.30 

.19

.15 

.00

1.20 
MAX

0.20 
0.09

.75 

.45 .25 
BSC

Seating Plane
Gauge Plane

.65 
BSC

1 
REF

8゜ 
0  ゚

5.1 
4.9

A

■内部ブロック図

CONTROL 
LOGIC

MODE

PHASE

ENABLE

SLEEP

NFAULT

OSC

Bias 
Supply

Low Side 
Gate Supply

CHARGE PUMP

+Vin

C
P
1

C
P
2

.1μF

1μF

.1μF 100μF.22μF/25V

VBBVREG

VCP

OUTA

OUTB

SENSE

GND
GND

Motor 
Lead 

Protection

VVLO
STB
STG
Thermal Warning

VBB
OUTB
OUTA
SENSE

※4、13番端子（A3950SEUは2、12番端子）は、裏面の放熱用ヒートシンクパッド
とは絶縁されていますので、製品の外部（PCB上）で接続するようにしてください。

■応用回路例

CA1：0．22μF／25V
CB1：100μF／50V
CB2：0．1μF／50V
CC1：0．1μF／50V
CD1：0．1μF／50V

VREG8

GND

VCP

CD1

CA1

D

1

CP2CP1

CB2

LOAD 
SUPPLY

CB1

CC1

PHASE

MODE

SLEEP

ENABLE

VBB

OUTA

OUTB

SENSE

M
icro 

P
rocessor

+

M

☆特にVBBラインのノイズに注意してください。
VBBラインには必ず製品の直近に電解コンデンサCB1およびバイパスコンデンサCB2を挿入してください。CB1およびCB2は、PCB
による配線インピーダンス（スルーホールなども含む）をできるだけ避けるために、製品と同一面に挿入されることが望ましいです。

製品質量：約0.06g

Pin番号
A3950SLP A3950SEU

1 15
2 16
3 1
4 2
5 3
6 4
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
12 11
13 12
14 13
15 14
16 5

記　号

NFAULT
MODE
PHASE
GND
SLEEP
ENABLE
OUTA
SENSE
VBB
OUTB
CP1
CP2
GND
VCP
VREG
N／C

機　能

異常状態検出端子
電流回生方式切り替え端子
モータ回転方向切り替え端子
グランド端子
スリープモード設定端子
ENABLE/DISABLE切り替え端子
出力端子
電流検出端子
主電源入力端子
出力端子
チャージポンプ汲み上げ用端子1
チャージポンプ汲み上げ用端子2
グランド端子
チャージポンプ電圧端子
レギュレータ出力端子
オープン（未接続）端子

■Pin配列

16ピンQFN

0.65

0.75±0.050.30±0.05

0.40±0.10

C0.08

17X
SEATING
PLANE

C

16

2

1

A

16

1

2

B
2.15

2.15

4.00±0.15

4.00±0.15

D

●リード間隔の許容誤差は累積とはなりません。
●4、13番端子は、裏面の放熱用ヒートシンクパッド   とは絶縁されています。A
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1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

STA6940M   1-2-5 ブラシ付きDCモータ駆動用IC

■特長
・出力電流：4A（ピーク：8A）
･ 主電源電圧：VBB＝10～40V
・Logic電源電圧：VDD＝3.0～5.5V
・UVLO, OCP, TSD保護機能搭載
・Diag出力機能搭載
・STA18ピンパッケージ

■絶対最大定格
単　位
V
V
A
V
V
V
V
W
W
W
℃
℃
℃

記　号
VBB
VDD
Io
VIN
VPREF
VOREF
VRS

PD

Tj
Ta
Tstg

項　目
主電源電圧
Logic電源電圧
出力電流
Logic入力電圧
PWM REF入力電圧
OCP REF入力電圧
検出電圧

許容損失

接合部温度
動作周囲温度
保存温度

条　件

100μs以下

DC制御（Ta＝25℃）
PWM制御（Ta＝25℃） at Slow Decay
PWM制御（Ta＝25℃） at Fast Decay

定格値
44
6
8

－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3
－0.3～VDD＋0.3

－1～2
2.7
3.0
3.2
150

－20～85
－30～150

＊出力電流値は、Duty比、周囲温度、放熱条件によって制限される可能性があります。
いかなる場合もジャンクション温度Tjを超えないようにしてください。

■推奨動作条件
項　目

主電源電圧
出力電流
Logic電源電圧
PWM REF入力電圧
OCP REF入力電圧
ケース温度

記　号

VBB
Io
VDD
VPREF
VOREF
Tc

条　件

電流制御動作時
過電流制御動作時
背面部中央（No Fin時）

規格値
min. max.
10 40

4.0
3.0 5.5

1
2
85

単　位

V
A
V
V
V
℃

主電源電流
Logic電源電流
チャージポンプ電圧
チャージポンプ発振周波数

主電源低電圧保護電圧

Logic電源低電圧保護電圧

チャージポンプ電圧低電圧保護電圧

出力MOSFET耐圧
出力MOSFETオン抵抗
出力MOSFETダイオード順電圧

Logic入力電圧

Logic入力電流

最大Logic入力応答周波数
PWM REF入力電圧
PWM REF入力電流
OCP REF入力電圧
OCP REF入力電流

PWM検出電圧

過電流検出電圧

Sense入力電流

Diag出力電圧

Diag出力電流

Diag出力周波数
PWM最小オン時間
PWMオフ時間
OCP最小オン時間
OCPオフ時間
クロスオーバーカレントディレイ時間

スイッチング時間

過熱保護動作温度
過熱保護解除温度

IBB
IDD
Vcp
Fcp
VUVBL
VUVBH
VUVDL
VUVDH
VUVCL
VUVCH
V(BR)DS
RDS(ON)
VF
VLIL
VLIH
ILIL
ILIH
fclk
VPREF
IPREF
VOREF
IOREF

VPSEN

VOSEN

ISENSE
VLOL
VLOH
ILOL
ILOH
fDIAG

tpon(min)
tPOFF

toon(min)
tOOFF
tCOCD
tcon
tcoff
Ttsdon
Ttsdoff

20
5

VBB+5
360
7
7.8
2.3
2.5
3.8
4

53
0.1 0.13
0.95 2.1

0.25VDD
0.75VDD

±1
±1

100
0.1 1

±10
0.1 2

±10
VPREF VPREF VPREF
－0.045 －0.015 +0.015
VOREF VOREF  VOREF
－0.045 －0.015 +0.015

±20
1.25

VDD－1.25
1.25

－1.25
90
5
35
5
142

150 750
3
2.7
140
115

mA
mA
V
kHz
V
V
V
V
V
V
V
Ω
V
V
V
μA
μA
kHz
V
μA
V
μA

V

V

μA
V
V
mA
mA
kHz
μs
μs
μs
μs
ns
μs
μs
℃
℃

動作時

VBB＝10V～40V

対VBB

ID＝250μA
ID＝4.0A
IF＝4.0A

duty＝50%
電流制御時
VREF＝0～VDD
電流制御時
VREF＝0～VDD

ILOL＝1.25mA
ILOL＝－1.25mA
VLOL＝1.25V
VLOH＝VDD-1.25

PWM動作時

OCP動作時

IN→Out ON
IN→Out OFF

パッケージ裏面温度(飽和時)

■電気的特性

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

（特に断りなき場合、VDD＝5V、VBB＝24V、Ta＝25℃）
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25.25±0.3 4±0.2

1.3±0.1

2.54±0.5

0.45+0.2
–0.1

0.55

25.55（樹脂バリ含む） 

+0.2
–0.1

（根元寸法） 

（先端寸法） 17xP1.27±0.5=21.59±1
（先端寸法） 

R-end

(4-R1)

C1.5±0.5

Lot No

Type No

(6
.9

)

(3
.6

)

(1
)(9

±0
.2

)

3.
3±

0.
5

Pre_DriverLogic Block

UVLO

Reg

VDD

7 13 12 14 1 18

415

Reg

CP1 CP2 CP VBB VBB

OA

OA

OB

OB

2

3

16

17

Charge
Pump

OSC
Comp

Comp

PWM
&

OCP
Contrd

10

GND

IN1
5

6

11

8

9

IN2

Diag

PWM_REF

OCP_REF

Sense2 Sense1

MIC

STA6940M

■内部ブロック図

■応用回路例

■外形図

■Pin配列
Pin番号
1
2,3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16,17
18

記　号
VBB
OA

Sense 1
IN1
IN2
VDD

PWM_REF
OCP_REF
Gnd
Diag
CP2
CP1
CP

Sense 2
OB
VBB

機　能
主電源
出力端子 A
定電流検出端子

出力設定端子

Logic電源
定電流設定入力端子
過電流設定入力端子
製品Gnd
モニター端子

チャージポンプ用
コンデンサ接続端子

過電流検出端子
出力端子 B
主電源
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1-2-6  ブラシレスDCモータ駆動用IC

A3938SLD   制御IC

■特長
・広範囲における外付けＮチャネルＰＯＷＥＲ　
ＭＯＳＦＥＴ駆動可能

・同期整流内蔵
・外付けＰＯＷＥＲ ＭＯＳＦＥＴ保護機能内蔵
・貫通電流防止のためのデッドタイム設定可能
・電源電圧低下時もしくはリセット入力時におけ
るモーター惰走モード／ダイナミックブレーキ
モード選択可能

・Ｓｌｏｗ、Ｆａｓｔの電流回生方式を選択可能
・内部ＰＷＭ電流制御回路内蔵
・出力地絡保護回路内蔵
・異常動作検知出力機能内蔵
・過熱保護回路内蔵
・低電圧保護機能内蔵

■絶対最大定格

■電気的特性

単　位
V
V
V
V
V
V
V
W
℃
℃
℃

記　号
VBB
VREG
VIN
VSENSE
VSX
VGHX
VCX
PD
Ta
Tj
Tstg

項　目
主電源電圧
レギュレータ電圧
ロジック入力電圧
検出電圧

出力電圧

パッケージ許容損失*2

動作周囲温度
接合部温度*1

保存温度

条　件

VSA, VSB, VSC
VGHA, VGHB, VGHC
VCA, VCB, VCC
*3

定格値
50
15

－0.3～VLCAP＋0.3
－5～1.5
－5～50

－5～VBB＋17
VSX＋17
2.45

－20～＋85
150

－55～＋150

*1: ジャンクション温度（Tj）が+150℃を超すような異常条件下で使用した場合、デバイス内のサーマルシャットダ
ウン回路が動作しますが、このような条件下での使用は、極力、避けてください。

*2: 周囲温度（Ta）が+25℃以上の場合は、－19.6mW/℃にてディレーティングが必要となります。
*3: JEDEC基準4層基板（High K）にて測定。

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

主電源電流
リファレンス電圧
VBB＝VREG時電源電圧範囲

レギュレータ電圧

VREG電圧レギュレーション

IBB
VLCAP

VREG

ΔVREG（ΔIREG）
ΔVREG（ΔVBB）

－ － 8.0
4.75 5.0 5.25
10.8 － 13.2
－ VBB－2.5 －
12.4 13 13.6
－ 25 －
－ 40 －

mA
V
V
V
V
mV
mV

RESET＝H, モータ停止状態
ILCAP＝－3mA
VBB＝VREG
13.2V<VBB<18V, IREG＝－10mA
18V<VBB<50V, IREG＝－10mA
IREG＝－1mA～－30mA, モータ停止状態
IREG＝－10mA, モータ停止状態

電気供給部

ロジック入力電圧

ロジック入力電流

VIH
VIL
IIH
IIL

2.0 － －
－ － 0.8
－30 － －90
－50 － －130

V
V
μA
μA

VIH＝2V
VIL＝0.8V

デジタル入力部

ローサイド出力電圧
ハイサイド出力電圧
プルダウンスイッチON抵抗
プルアップスイッチON抵抗

ローサイド出力スイッチング時間

ハイサイド出力スイッチング時間

伝播遅延時間（PWM to Gate Output）

最大デッドタイム
最小デッドタイム

GLXH
GHXH
RDS（ON）L
RDS（ON）H
trGLX
tfGLX
trGHX
tfGHX
tpr
tpf

tdead（max）
tdead（min）

VREG－0.8 VREG－0.5 －
10.4 11.6 12.8
－ 4 －
－ 14 －
－ 120 －
－ 60 －
－ 120 －
－ 60 －
－ 220 －
－ 110 －
－ 5.5 －
－ 100 －

V
V
Ω
Ω
ns
ns
ns
ns
ns
ns
μs
ns

IGLX＝0
IGHX＝0
IGLX＝50mA
IGLX＝－50mA
Cload＝3300pF
Cload＝3300pF
Cload＝3300pF
Cload＝3300pF
GHX, GLX rising Cload＝3300pF
GHX, GLX falling　Cload＝3300pF
GHX to GLX, VDEAD＝0V, Cload＝3300pF
GLX to GHX, IDEAD＝780μA, Cload＝3300pF

ゲートドライブ部

ブートストラップ充電しきい値電流
モータ地絡モニタ

低電圧保護しきい値電圧

FAULT端子出力電圧
BRAKEコンデンサ充電電流
ダイナミックブレーキ時ローサイドGATE電圧
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス

ICX
VDSH

UVLO

VFAULT
IBRAKE
VGLBH
Tj
ΔTj

－ －9 －
1.3 2 2.7
9.2 9.7 10.2
8.6 9.1 9.6
－ － 0.5
－ 30 －
－ 6.6 －
－ 165 －
－ 10 －

mA
V
V
V
V
μA
V
℃
℃

VBB－VSX,　High side on
Increasing VREG
Decreasing VREG
Io＝1mA
VBB＝8V, BRKSEL＝H
VBB＝0V, BRKCAP＝8V

保護回路部

入力オフセット電圧
SENSE入力電流
REFERENCE入力電流
ブランキング時間
RC端子充電電流

RC端子閾値電圧

Vio
ISENSE
IREF
tblank
IRC
VRCL
VRCH

－ － ±5.0
－ ±25 －
－ 0 －
－ 0.91 －
－0.9 －1.0 －1.1
1.0 1.1 1.2
2.7 3.0 3.3

mV
μA
μA
μs
mA
V
V

0V≦VIC≦1.5V
0V≦VIC, VID≦1.5V
0V≦VIC, VID≦1.5V
RT＝56KΩ,CT＝470pF

電流制限回路

ブートストラップ充電電流
ブートストラップ出力電圧
ブートストラップ抵抗

ICX
VCX
rCX

100 － －
10.4 11.6 12.8
－ 9.0 12.0

mA
V
Ω

VSX＝0.1V, ICX＝0, VREG＝13Ｖ
ICX＝－50mA

ブートストラップ部

※1：Typデータは設計情報として使用してください。
※2：表中の負電流は製品端子から流れ出る電流を示しております。

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A3938SLD

■内部ブロック図

Regulator

Charge
Pump

High Side
Protection Logic

Control 
Logic

 Low Side
Protection Logic

Turn-on
Delay

Turn-on
Delay

High
Side

Driver

Low
Side

Driver

GHA

To Phase C

To Phase B

10 uF
0.1 uF

CBOOT
0.1 uF

0.1 uFVREG

CA

SA
VREG

GLA

SENSE

Short to GND
TSD

Invalid Hall
VREG_Under-voltage

PGND

to LCAP

FAULT

AGND

O.D.

+

VREGUVLO

RESET

VREG

Power Loss
Brake

Dead-Time
Adjust

BC Blanking
Fixed - Off

Time

+

–

LCAP

H1

H2

H3

PWM

DIR

RESET

BRAKE

MODE

REF

DEAD

BRKCAP

BRKSEL
4.7uF

RC
CT

RT

9.70

4.40 6.40

38

1 2

38%

0.22

1.60

38 0.50 0.30

0.50

0.10

6.00

1.20 MAX

SEATING
PLANE

SEATING PLANE

0.25

4°

0.15

GAUGE PLANE

0.10

■外形図 （単位：mm）

■端子配置図

機　能
パワーＧＮＤ
リセット入力端子
ローサイドゲート出力端子（Ｃ相）
出力端子（Ｃ相）
ハイサイドゲート出力端子（Ｃ相）
ブートストラップ電圧端子（Ｃ相）
ローサイドゲート出力端子（Ｂ相）
出力端子（Ｂ相）
ハイサイドゲート出力端子（Ｂ相）
ブートストラップ電圧端子（Ｂ相）
ローサイドゲート出力端子（Ａ相）
出力端子（Ａ相）
ハイサイドゲート出力端子（Ａ相）
ブートストラップ電圧端子（Ａ相）
内部レギュレータ端子
ロジック出力端子
異常状態出力端子
回生電流方式（SLOW FAST）選択端子
主電源入力端子
ホール素子電圧入力端子
ホール素子電圧入力端子
ホール素子電圧入力端子
回転方向入力端子
ブレーキ入力端子
シンクゲート電圧供給端子（ブレーキ時）
ブレーキオプション端子
外部ＰＷＭ制御端子
内部ＰＷＭタイマー設定端子
電流検出端子
内部ＰＷＭ制御電流設定端子
デッドタイム設定端子
アナログＧＮＤ

オープン（未接続）端子

記号
ＰＧＮＤ
ＲＥＳＥＴ
ＧＬＣ
ＳＣ
ＧＨＣ
ＣＣ
ＧＬＢ
ＳＢ
ＧＨＢ
ＣＢ
ＧＬＡ
ＳＡ
ＧＨＡ
ＣＡ
ＶＲＥＧ
ＬＣＡＰ
ＦＡＵＬＴ
ＭＯＤＥ
ＶＢＢ
Ｈ１
Ｈ３
Ｈ２
ＤＩＲ
ＢＲＡＫＥ
ＢＲＫＣＡＰ
ＢＲＫＳＥＬ
ＰＷＭ
ＲＣ
ＳＥＮＳＥ
ＲＥＦ
ＤＥＡＤ
ＡＧＮＤ

Ｎ／Ｃ

Pin番号
36
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

４、５、１８、２３、
３７、３８
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1-2-6  ブラシレスDCモータ駆動用IC

A4931MET   制御IC

■特長
・6ｃｈ　N-MOSFET駆動用コントローラ
・同期整流内蔵
・低電圧保護、過熱保護内蔵
・Hall入力対応
・PWM電流制御機能内蔵
・貫通電流防止のためのデッドタイム機能内蔵
・FG出力
・スタンバイモード内蔵
・ロック検知内蔵
・過電圧保護回路内蔵

■絶対最大定格

■電気的特性

単　位
V
V
V
V
℃
℃
℃
℃/W
℃/W

記　号
VBB
Sx

VIN(HALL)
VIN
Tj
Tstg
Ta
Rj-a
Rj-p

項　目
電源電圧
モータ出力
ホール素子接続端子電圧
ロジック入力電圧
ジャンクション温度
保存温度
動作周囲温度

パッケージ熱抵抗

条　件

ET(MLP)パッケージ　4層基板使用時
ET(MLP)パッケージ　ジャンクション-パッド間

定格値
38
－3

－0.3～7
－0.3～7
150

－40～150
－20～105
32
2

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

VBB電圧範囲　
VREG電流制限
VREG電圧

主電源電流

VBB
Ilim
VREG

IBB

8 VOVP
30

7.5
－ 5 6
－ 3 3.5

V
mA
V
mA
mA

動作時

IREG＝0mA～24mA
動作状態　 fPWM < 30KHz, CLOAD=1000pF
Charge Pump ON, 出力OFF時, スタンバイモード

Output Drivers

Logic入力電圧

Logic入力電流

電流制限スレッシュホールド電圧
固定オフ時間

入力端子フィルタ

Enableスタンバイ時間
VREG起動遅れ時間

VIL
VIH
IIL
IIH
VREF
tOFF
tENB
tLOGIC
dENB
dVREG

－ － 0.8
2.0 － －
－1 <－1.0 1
－1 <1.0 1
180 200 220

28
500
1000
3

－ 15 25

V
V
μA
μA
mV
μs
ns
ns
ms
μs

VIN(0) , VIN＝0.8V
VIN(1) , VIN＝2.0V

Enable端子
DIR, BREAKZ端子

CVREG＝0.1μF

Control Logic

ハイサイド出力電圧
ローサイド出力電圧
ローサイド出力電圧
ゲートドライブPull Down抵抗
デッドタイム

VGHｘ
VGLｘ
Igｘ
Rpull
td

7 － －
7 － －
20 30 －

28
700 1000 1300

V
V
mA
Ω
ns

Relative to Vbb, Igate＝2mA
Igate＝2mA
GH＝GL＝4V

Gate Drive

過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス
VCP低電圧保護動作電圧
VBB過電圧保護電圧
Lock Detect検知時間　

TJ
ΔTJ
UVLO
ΔUVLO
UVLOVCP
OVP
tdc

－ 170 －
－ 15 －
－ 7 7.85
0.4 0.75 －
4.6
30 33 37.5
1.5 2 2.5

℃
℃
V
V
V
V
sec

VBB電圧上昇時

Relative to Vｂｂ
VBB電圧上昇時
C＝0.1μF

Protection

FG出力飽和電圧
FG出力リーク電

Vsat
Ileak

－ － 0.5
－ － 1

V
μA

I＝2mA
V＝5V

Protection

ホール入力電流
コモンモード入力電圧範囲
AC入力電圧範囲
ヒステリシス
パルス除去フィルタ

IHALL
VCMR
VHALL
VHYS
tf

－1 － 1
0.2 － 3.5
60 － －
－5 12 25

2

μA
V
mVp-p
mV
μs

VIN＝0.2～3.5V

Hall Logic

アレグロマイクロシステムズ社製品
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A4931MET

■内部ブロック図 （単位：mm）

■端子配置図

■外形図

0.25+0.05
–0.07

0.55+0.20
–0.10

0.50

0.90±0.10

C0.08

29X
SEATING
PLANE

C

28

2
1

A

28

1
2

B
3.15

3.15

3.15

3.15

0.30

1

28 0.501.15

4.80

4.80

C

5.00±0.15

5.00±0.15

D

PCB Layout Reference View

21

20

19

18

17

16

15

GHA

SB

GHB

SC

GHC

GLA

GLB

V
R

E
G

C
P

1

C
P

2

V
B

B

V
C

P

S
E

N
S

E

G
LC

B
R

E
A

K
Z

E
N

A
B

LE

D
IR

C
LD

F
G

2

F
G

1

S
A

HA+

HA–

HB+

HB–

HC+

HC–

GND

1

2

3

4

5

6

7

A4931MET-T

8 9 10 11 12 13 14

28 27 26 25 24 23 22

Comm
Logic

FG1Lock
DetectCLD

.1uf 2k

.1uf

.1uf

.1ufVREG VREG

VCP

VCP VREG

C
P

1

C
P

2

VBB

GHA

SA

GLA

R5SENSE

GHB
SB

GLB
GHC
SC

GLC

CHARGE RUMP

OVP
HA+

HA–

HB+

HALL

HALL

HALL

HB–

HC+

HC–

FG1
FG2

DIR

GND
Vin

ENABLE

BRAKEZ

Control
Logic

GATE
DRIVE

200mV

Vin
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主電源電圧
主電源電流
最大応答パルス幅

入力電圧

入力電流

クロスオーバーデッドタイム
VB端子耐圧
VB-OUT間耐圧
VB端子電流

出力リーク電流

MOSFET ON抵抗
MOSFETダイオード順方向電圧
過電流検出電流
過電流保護ブランク時間
過電流保護遅延時間
過熱保護動作温度
過熱保護ヒステリシス
低電圧保護動作電圧
低電圧保護ヒステリシス
アラーム出力電圧

VBB
IBB
tw
VIL
VIH
IIL
IIH
Tdelay
VB
VB-OUT
IB

IDSS

RDS(ON)
VSD
IOCP
tblank
tocp
TJ

∆TJ
UVLO

∆UVLO
VAlarm

13 － 33
－ － 23
－ － 3
－ － 0.8
2.0 － －
－ ±8 －
－ ±20 －
100 500 1200
－ VBB＋5 －
－ 5 －
－ － 3
－ － 800
－800 － －
－ 0.4 0.7
－ － 2.2
7 － －
0.7 1.2 4
0.5 1 2.2
－ 170 －
－ 15 －
4.0 4.5 5.0
0.4 0.45 0.5
－ － 0.5

V
mA
μs
V
V
μA
μA
ns
V
V
mA
μA
μA
Ω
V
A
μs
ms
℃
℃
V
V
V

動作状態

VIN（0） , VIN＝0.8V
VIN（1） , VIN＝2.0V

VB-GND間耐圧

VB-OUT＝5V
VOUT＝VBB＝35V
VOUT＝0V
IOUT＝-1A, VBB-OUT間　　IOUT＝1A, OUT-S間　
ISD＝1A
Out-Out間Short

VBB電圧

I＝1mA

1-2-6  ブラシレスDCモータ駆動用IC

SPI-6631M   3相ブラシレスモータ駆動用IC

■特長
・主電源電圧VBB：13V～33V
・単電源構成
・出力電流Iout：3A（max）…繰り返し電流
（定常電流）
・電流回生用ダイオード内蔵
・電源電圧低下検出保護機能、熱保護機能搭
載、過電流保護内蔵

・相切換え時の貫通電流を防ぐデッドタイム機能
搭載

・異常検知Flag出力内蔵
・SOIC16ピンパッケージ採用

■絶対最大定格
単　位
V
V
A
V
V
V
mA
W
℃
℃
℃

記　号
VBB
VDSS
Iout
VIN
Vsen
Valarm
Ialarm
PD
Tj
Tstg
Ta

項　目
主電源電圧
MOSFET出力耐圧
出力電流
入力電圧
S端子電圧
Alarm端子電圧
Alarm入力電流
許容損失
ジャンクション温度
保存温度
動作周囲温度

条　件

DutyCycle=100％＊

弊社評価基板使用時

定格値
35
35
±3

－0.3～6.5
－2～2
6.5
1
2.67
150

－30～150
－20～85

■電気的特性

項　目 記　号
定　格

min. typ. max.
条　件単　位

＊：出力電流はデューティサイクル、周囲温度、放熱状態によって制限を受けることがあります。いかなる使用
条件下においても、決して指定された定格電流および最大接合部温度（Tj＝150℃）を超えないようにしてくだ
さい。

（特に指定のない場合、Ta＝25℃、VBB＝24V）
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SPI-6631M

■内部ブロック図

（単位：mm）■外形図

2.
50

±
0.

05

2.
75

M
A

X

7.
50

±
0.

20

4.
30

1.27

10
.5

0
±

0.
30

0.25

12.20 ± 0.20

（ゲート残り寸法を含まない） 

7.70

9

81

16

12.00 ± 0.05

（キャビティー部） 

+0.15
–0.05

0.4 +0.15
–0.05

  製品質量：約0.56g

■Pin配列
記　号
CP2
CP1
OUTU
S

OUTV
OUTW
Alarm
GND
INLW
INHW
INLV
INHV
VBB
INLU
INHU
VB

機　能
チャージポンプ汲み上げ用コンデンサー端子2
チャージポンプ汲み上げ用コンデンサー端子1
DMOSFET  U相出力
センス端子（下アームソース出力）
DMOSFET  V相出力
DMOSFET  W相出力
アラーム出力
グランド
W相下アーム入力
W相上アーム入力
V相下アーム入力
V相上アーム入力
主電源端子
U相下アーム入力
U相上アーム入力
チャージポンプチャージアップ用コンデンサー端子

Pin番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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SMA6821MP/SMA6822MP/SMA6823MP/SLA6826M/SLA6827M/SLA6828M

■絶対最大定格■特長
・3相ブリッジ用MOS FET6石とプリドライブ
（HVIC、LVIC）、ブートダイオードを１パッケージ化
・ファンモータインバータ制御に最適
・ブートストラップ方式によるハイサイドドライブ採用
・制御電源低下保護回路内蔵（自己復帰）
・過熱検出回路内蔵（非停止）
・異常信号出力機能内蔵（過熱検出回路、制御
電源低下保護回路動作時）

・7.5Vレギュレータ出力内蔵（35mAmax）

（Ta＝25℃）

1-2-7 高圧3相モータ駆動用IPM

項　目 記　号
定格値

単　位 条　件
SMA6821MP/SLA6826M SMA6822MP/SLA6827M SMA6823MP/SLA6828M

MOSFET出力耐圧 VDSS 250 500 500 V Vcc=15V,VIN=0V
制御電源電圧 Vcc 20 20 20 V Vcc－COM間
制御電源電圧（ブートストラップ） VBS 20 20 20 V VB－HS（U, V, W）間
出力電流（連続） Io 2.0 1.5 2.5 A
出力電流（パルス） Iop 4 3 5 A PW≦100μs, duty=1%
レギュレータ出力電流 IREG 35 35 35 mA
入力電圧 VIN －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 V
許容損失 PD 28/32.9 28/32.9 28/32.9 W Tc=25℃
熱抵抗（接合部－ケース間）θj－c 4.46/3.8 4.46/3.8 4.46/3.8 ℃/W 全素子動作
熱抵抗（接合部－周囲間） θj－a 31.25/－ 31.25/－ 31.25/－ ℃/W 全素子動作
動作ケース温度 Top －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 ℃
接合部温度（パワー部） Tch ＋150 ＋150 ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 －40～＋150 －40～＋150 ℃

規格値
項　目 記　号 SMA6821MP/SLA6826M SMA6822MP/SLA6827M SMA6823MP/SLA6828M 単　位 条　件

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
主電源電圧 VBB － 140 200 － 280 400 － 280 400 V VBB-LS間
制御電源電圧 Vcc 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V Vcc-COM間
入力信号デッドタイム tdead 1.5 － － 1.5 － － 1.5 － － μs
最小入力パルス幅 ｔｗ 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － － μs
接合部温度 Tj － － 125 － － 125 － － 125 ℃

■推奨動作条件

■電気的特性
規格値

項　目 記　号 SMA6821MP/SLA6826M SMA6822MP/SLA6827M SMA6823MP/SLA6828M 単　位 条　件
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

制御電源電圧 Vcc 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 V Vcc-COM間
制御電源電流 Icc － 4 6 － 4 6 － 4 6 mA Vcc=15V

入力電圧
VIH － 2 2.5 － 2 2.5 － 2 2.5

V
Vcc=15V, Output:ON

VIL 1 1.5 － 1 1.5 － 1 1.5 － Vcc=15V, Output:OFF
入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － V Vcc=15V

入力電流
IIH － 50 100 － 50 100 － 50 100

μA
Vcc=15V, VIN=5V

IIL － － 2 － － 2 － － 2 Vcc=15V, VIN=0V

制御電源低下保護電圧
UVHL 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0

VB-U（V, W）間
（ハイサイド）

UVHH 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 V
Uvhys － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 －

制御電源低下保護電圧
UVHL 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0

Vcc-COM間
（ローサイド）

UVHH 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 V
Uvhys － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 －

FO端子出力電圧
VFOL 0 － 1.0 0 － 1.0 0 － 1.0

V Vcc=15V
VFOH 4.0 － 5.5 4.0 － 5.5 4.0 － 5.5

過熱検出しきい値 TDH 135 150 165 135 150 165 135 150 165
℃ Vcc=15V

過熱検出解除しきい値 TDL 105 120 135 105 120 135 105 120 135
レギュレータ出力電圧 VREG 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 V IREG=35mA
ブートダイオード順電圧 VFBD － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 V IF=0.15A
ブートダイオード直列抵抗 RBD － 22 － － 22 － － 22 － Ω
MOS FET出力耐圧 VDSS 250 － － 500 － － 500 － － V Vcc=15V, ID=100μA, VIN=0V
MOS FET出力漏れ電流 IDSS － － 100 － － 100 － － 100 μA Vcc=15V, VIN=0V
MOS FET直流オン抵抗 RDS（ON） － 1.4 1.8 － 3.6 4.0 － 2.0 2.4 Ω Vcc=15V, VIN=0V
ダイオード順電圧 VSD － 1.0 1.5 － 1.0 1.5 － 1.0 1.5 V Vcc=15V, VIN=0V
ダイオード逆回復時間 trr － 50 － 75 75 ns di/dt=100A/μs

td（on） － 650 － － 550 － － 650 －

ハイサイドスイッチング時間
tr － 100 － － 100 － － 100 －

ns
td（off） － 370 － － 420 － － 520 －
tf － 10 － － 30 － － 50 － VBB=280V, Vcc=15V,

td（on） － 600 － － 570 － － 700 － VIN=0⇔5V

ローサイドスイッチング時間
tr － 100 － － 100 － － 100 － ns

td（off） － 300 － － 450 － － 580 －
tf － 10 － － 30 － － 40 －
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SMA6821MP/SMA6822MP/SMA6823MP/SLA6826M/SLA6827M/SLA6828M
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入力プルダウン抵抗は、IC 内に内蔵（約100kΩ）されていますが、入力が不定にな
ると予想できる場合、または変動が大きい場合は外付抵抗にて強化が必要です。

各コンデンサはICの近傍に取り付けてください。また、ノイズが多い場合、電解コン
デンサと並列にセラミックコンデンサを取り付け除去してください。

■外形図

■内部ブロック図

フォーミング番号 No.2451            　　フォーミング番号 No.2452
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■応用回路図

（単位：mm）

製品質量：約3.9g

製品質量：約6.2g
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SX68000Mシリーズ

■絶対最大定格■特長
・3相ブリッジ用MOS FET6石とプリドライブ
（HVIC, LVIC）を1パッケージ化
・エアコン等のファンモータ駆動（モータ内蔵）に
最適

・制限抵抗付きブートダイオード内蔵
・制御電源電圧低下保護（UVLO）回路内蔵
・過電流保護回路（OCP）内蔵
・過熱保護（TSD）機能内蔵
・電流リミッタ機能（OCL）内蔵
・シャットダウン入力機能付きエラー（FO）端子
・7.5Vレギュレータ出力機能（35mAmax）

（Ta＝25℃）

1-2-7 高圧3相モータ駆動用IPM

項　目 記　号
定格値

単　位 条　件
SX68001M SX68002M SX68003M

MOSFET出力耐圧 VDSS 250 500 500 V Vcc=15V,VIN=0V
制御電源電圧 Vcc 20 20 20 V Vcc-COM間
制御電源電圧（ブートストラップ） VBS 20 20 20 V VB-HS（U, V, W）間
出力電流（連続） Io 2.0 1.5 2.5 A
出力電流（パルス） Iop 3.0 2.25 3.75 A PW≦100μs, duty=1%
入力電圧 VIN －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 V
許容損失 PD 3 3 3 W Ta=25℃
熱抵抗（接合部－ケース間） θj-c 15 15 15 ℃/W
熱抵抗（接合部－周囲間） θj-a 41.7 41.7 41.7 ℃/W
動作ケース温度 Top －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 ℃
接合部温度（パワー部） Tch ＋150 ＋150 ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 －40～＋150 －40～＋150 ℃

規格値
項　目 記　号 SX68001M SX68002M SX68003M 単　位 条　件

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
主電源電圧 VBB － 140 200 － 280 400 － 280 400 V VBB-LS間
制御電源電圧 Vcc 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V Vcc-COM間
入力信号デッドタイム tdead 1.5 － － 1.5 － － 1.5 － － μs
最小入力パルス幅 ｔｗ 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － － μs
接合部温度 Tj － － 125 － － 125 － － 125 ℃

■推奨動作条件

■電気的特性
規格値

項　目 記　号 SX68001M SX68002M SX68003M 単　位 条　件
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

制御電源電圧 Vcc 13.5 15 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V Vcc1,2-COM1,2間
制御電源電流 Icc － 4.6 7.4 － 4.6 7.4 － 4.6 7.4 mA Vcc1,2＝15V
ブート電源電流 Ibs － 140 280 － 140 280 － 140 280 μA VB・HS＝15V

入力電圧
VIH － 2.0 2.5 － 2.0 2.5 － 2.0 2.5

V
Vcc＝15V, Output:ON

VIL 1.0 1.5 － 1.0 1.5 － 1.0 1.5 － Vcc＝15V, Output:OFF
入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － V Vcc＝15V
入力電流 IIH － 230 500 － 230 500 － 230 500 μA Vcc＝15V, VIN＝5V
制御電源低下保護電圧 UVHL 9.0 － 11.0 9.0 － 11.0 9.0 － 11.0

V
（ハイサイド） UVHH 9.5 － 11.5 9.5 － 11.5 9.5 － 11.5

Vcc＝15V
制御電源低下保護電圧 UVLL 10.0 － 12.0 10.0 － 12.0 10.0 － 12.0

V
（ローサイド） UVLH 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5

FO端子出力電圧
VFOL － － 0.5 － － 0.5 － － 0.5

V Vcc＝15V, VFO＝5V, RFO＝10kΩ
VFOH 4.8 － － 4.8 － － 4.8 － －

OCL出力電圧
VOCLL － － 0.5 － － 0.5 － 0.5

V Vcc＝15V
VOCLH 4.5 － 5.5 4.5 － 5.5 4.5 － 5.5

電流リミッタ基準電圧 VLIM 0.6175 0.65 0.6825 0.59 0.65 0.6825 0.59 0.65 0.6825 V Vcc＝15V
過電流保護トリップ電圧 VTRIP 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 1.1 0.9 1.0 1.1 V Vcc＝15V
過電流保護保持時間 tp 20 25 － 20 25 － 20 25 － μs Vcc＝15V
OCPブランキングタイム  tbk（ocp） － 2 － － 2 － － 2 － μs Vcc＝15V
SD端子ブランキングタイム  tbk（ocl） － 3.3 － － 3.3 － － 3.3 － μs Vcc＝15V

TDH 135 150 165 135 150 165 135 150 165
過熱保護および解除しきい値 TDL 105 120 135 105 120 135 105 120 135 ℃ Vcc＝15V

TDHYS － 30 － － 30 － － 30 －
レギュレータ出力電圧 VREG 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 6.75 7.5 8.25 V IREG＝35mA
MOS FET出力耐圧 VDSS 250 － － 500 － － 500 － － V Vcc＝15V, ID＝100μA, VIN＝0V

MOS FET出力漏れ電流 IDSS － － 100 － － 100 － － 100 μA
Vcc＝15V, VDS＝500V（SX68001Mは
250V）, VIN＝0V

MOS FET直流オン抵抗 RDS（ON） － 1.25 1.5 － 3.2 4.0 － 2.0 2.4 Ω
Vcc＝15V, ID＝1A（SX68002Mは0.75A,
SX68003Mは1.25A）, VIN＝5V

ダイオード順電圧 VSD － 1.1 1.5 － 1.0 1.5 － 1.0 1.5 V
Vcc＝15V, ISD＝1A（SX68002Mは0.75A,
SX68003Mは1.25A）, VIN＝0V

ブートダイオードリーク電流 IIB － － 10 － － 10 － － 10 μA VR＝500V（SX68001Mは250V）
ブートダイオード順電圧 VFB － 1.0 1.3 － 1.0 1.3 － 1.0 1.3 V IF＝0.15A
ブートダイオード逆回復時間 trr － 70 － － 70 － － 70 － ns IF/IRP＝100mA/100mA
ブートダイオード直列抵抗 RB 48 60 72 48 60 72 48 60 72 Ω

td（on） － 800 － － 810 － － 940 －
tr － 45 － － 60 － － 100 －

ハイサイドスイッチング時間 trr － 75 － － 120 － － 135 － ns
td（off） － 720 － － 815 － － 975 －
tf － 40 － － 38 － － 45 －

td（on） － 750 － － 760 － － 900 －
tr － 53 － － 58 － － 105 －

ローサイドスイッチング時間 trr － 70 － － 110 － － 135 － ns
td（off） － 660 － － 750 － － 905 －
tf － 20 － － 32 － － 35 －

VDC＝300V（SX68001Mは150V）, Vcc＝
15V, ID＝1A（SX68002Mは0.75A,
SX68003Mは1.25A）, HIN＝0⇔5V， In-
ductive load
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SX68000Mシリーズ

■外形図

■内部ブロック図

■応用回路図

（単位：mm）

製品質量：約3.9g
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1-2-7  高圧3相モータ駆動用IPM

SMA6861M/SMA6862M/SMA6863M/SLA6868M

■特長
・三相ブリッジ用MOS FET6石とプリドライブ
（HVIC, LVIC）,制限抵抗付きブートダイオード
3石を１パッケージ化

・ブートストラップ方式によるハイサイドドライブ採用
・制御電源低下保護回路内蔵（UVLO）
・過電流保護回路内蔵（OCP）
・過熱保護回路内蔵（TSD）
・電流リミッタ回路内蔵（外部でショート時）
・異常信号出力機能内蔵（H-side：UVLO、
L-side：UVLO、TSD、OCP）

・SIP 24pinパッケージ（SLAはALフィン付き）

定格値
SMA6861M SMA6862M SMA6863M SLA6868M
250 500

20
20

2.0 1.5 2.5
4 3 5

－0.5～＋7
27.8 32.9
4.5 3.8
31.25 25
－20～＋100
＋150

－40～＋150

■絶対最大定格

単　位

V
V
V
A
A
V
W
℃/W
℃/W
℃
℃
℃

記　号

VDSS
Vcc
VBS
Io
Iop
VIN
PD
θj-c
θj-a
Top
Tch
Tstg

項　目

MOSFET出力耐圧
制御電源電圧（VCC）
制御電源電圧（ブート）
出力電流（連続）
出力電流（パルス）
入力電圧
許容損失
熱抵抗（接合部-ケース間）
熱抵抗（接合部-周囲間）
動作ケース温度
接合部温度（パワー部）
保存温度

条　件

Vcc＝15V,VIN＝0V
Vcc-COM間
VB-HS(U, V, W)間

PW≦100μs, duty＝1%

Tc＝25℃
全素子動作
全素子動作

（Ta＝25℃）

■電気的特性

条　件

Vcc＝15V
Vb＝15V
Vcc＝15V, Output:ON
Vcc＝15V, Output:OFF

VB-U(V, W)間

Vcc-COM間

Vcc＝15V

VRC＝5V,R＝330kΩ,C＝0.01uF

IF＝0.15A

Vcc＝15V, ID＝100μA, VIN＝0V
Vcc＝15V, VIN＝0V
Vcc＝15V, VIN＝0V
di/dt＝100A/μs

項　目

制御電源電流１＊１

制御電源電流２＊2

入力電圧

制御電源低下保護電圧
（ハイサイド）
制御電源低下保護電圧
（ローサイド）
過熱保護しきい値
過熱保護解除しきい値
過電流保護しきい値
過電流保護保持時間＊3

電流リミッタしきい値
ブートダイオード順電圧
ブートダイオード直列抵抗
MOS FET出力耐圧
MOS FET直流ｵﾝ抵抗
ダイオード順電圧
ダイオード逆回復時間

記　号

Icc
Ib
VIH
VIL
UVHL
UVHH
UVHL
UVHH
TDH
TDL
VTRIP
tp
VLIM
VFBD
RBD
VDSS
RDS(ON)
VSD
trr

（Ta＝25℃）
規格値                                                                                                                                                                      

SMA6861M SMA6862M SMA6863M/SLA6868M
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
－ 4 6 － 4 6 － 4 6
－ 0.2 0.4 － 0.2 0.4 － 0.2 0.4
2.4 2.9 3.4 2.4 2.9 3.4 2.4 2.9 3.4
1.6 2.1 2.6 1.6 2.1 2.6 1.6 2.1 2.6
9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0
9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5
10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0
10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5
120 135 150 120 135 150 120 135 150
100 115 130 100 115 130 100 115 130
0.9 1 1.1 0.9 1 1.1 0.9 1 1.1
－ 4 － － 4 － － 4 －

0.5035 0.53 0.55565 0.5035 0.53 0.55565 0.5035 0.53 0.55565
－ 1.0 1.3 － 1.0 1.3 － 1.0 1.3
－ 210 － － 210 － － 210 －
250 － － 500 － － 500 － －
－ 1.4 1.8 － 3.6 4.0 － 2.0 2.4
－ 1.0 1.5 － 1.0 1.5 － 1.0 1.5
－ 50 － 75 75

単  位

mA

V

V

V

℃

V
ms
V
V
Ω
V
Ω
V
ns

＊1：VCC1＋VCC2電流
＊2：VB1,VB2,VB3電流
＊3：VRC＝5V,R＝330kΩ,C=0.01uF

■推奨動作条件

条　件

VBB-LS間
VCC-COM間

項　目

主電源電圧
制御電源電圧
入力信号デッドタイム
最小入力パルス幅
接合部温度

記　号

VBB
VCC
tdead
ｔｗ
Tj

規格値                                                                                                                                                                      
SMA6861M SMA6862M SMA6863M/SLA6868M

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
－ 140 200 － 280 400 － 280 400
13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5
1.5 － － 1.5 － － 1.5 － －
0.5 － － 0.5 － － 0.5 － －
－ － 125 － － 125 － － 125

単  位

V
V
μs
μs
℃
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SMA6861M/SMA6862M/SMA6863M/SLA6868M

■外形図

■内部ブロック図

JAPAN ロット番号 

品　名 

フォーミング番号 No.2451           フォーミング番号 No.2452
製品質量：約3.9g
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フォーミング番号 No.2171            フォーミング番号 No.2175
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■応用回路図
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ゲートバリ 

23 X P1.27±0.5=29.21±0.6
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JAPAN ロット番号 

品　名 

製品質量：約6.2g

（単位：mm）
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SLA6845M   3シャント対応・出力素子：IGBT

■特長
・3相ブリッジ用IGBT6石とプリドライブ（HVIC,
LVIC）を1パッケージ化

・洗濯機乾燥ファンモータ駆動用に最適
・ブートストラップ方式によるハイサイドドライブ採用
・制御電源低下保護回路内蔵（自己復帰）
・過熱検出回路内蔵（非停止）
・異常信号出力機能内蔵（過熱検出回路、制御
電源低下保護回路動作時）

・3シャント電流検出対応
・7.5Vレギュレータ出力内蔵（35mAmax）

1-2-7  高圧3相モータ駆動用IPM

■絶対最大定格 （Ta＝25℃）
項　目 記　号 定格値 単　位 　条　件

IGBT出力耐圧 VCES 600 V
主電源電圧 VBB 450 V VBB-GND間
制御電源電圧 Vcc 20 V Vcc-COM間
制御電源電圧（ブートストラップ） VBS 20 V VB-HS（U, V, W）間
出力電流（連続） Io 3 A Tc＝25℃
出力電流（パルス） Iop 6 A PW＜100μs
レギュレータ出力電流 IREG 36 mA
入力電圧 VIN －0.5～＋7 V
許容損失 PD 32 W Tc＝25℃, IGBT全素子動作
熱抵抗（IGBT接合部－ケース間） Rj-c（I） 3.8 ℃/W IGBT全素子動作
熱抵抗（FRD接合部－ケース間） Rj-c（F） 4.2 ℃/W FRD全素子動作
熱抵抗（接合部-周囲間） Rj-a 25 ℃/W IGBT, FRD全素子動作
動作ケース温度 TOP －20～＋100 ℃
接合部温度（パワー部） Tj 150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 ℃

制御電源電圧 Vcc 13.5 15 16.5 V Vcc-COM間
制御電源電流 Icc － 4 6 mA Vcc＝15V, VIN＝5V

入力電圧
VIH － 2 2.5

V
Vcc＝15V, Output:ON

VIL 1 1.5 － Vcc＝15V, Output:OFF
入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － V Vcc＝15V

入力電流
IIH － 50 100

μA
Vcc＝15V, VIN＝5V

IIL － － 2 Vcc＝15V, VIN＝0V
UVHL 9.0 10.0 11.0

VB-U（V, W）間
制御電源低下保護電圧（ハイサイド） UVHH 9.5 10.5 11.5 V

UVhys － 0.5 － Hystersis
UVHL 10.0 11.0 12.0

Vcc-COM間
制御電源低下保護電圧（ローサイド） UVHH 10.5 11.5 12.5 V

UVhys － 0.5 － Hystersis

FO端子出力電圧
VFOL 0 － 1.0

V
Vcc＝15V, IFO＝-1mA

VFOH 4.0 － 5.5 Vcc＝15V, IFO＝1.6mA
TDH 135 150 165

過熱検出および解除しきい値 TDL 105 120 135 ℃ Vcc＝15V, No Fin, IREG＝0mA
TDHYS － 30 －

レギュレータ出力電圧 VREG 6.75 7.5 8.25 V IREG＝35mA
IGBT出力耐圧 VCES 600 － － V Vcc＝15V, Ic＝1mA, VIN＝0V
IGBT出力漏れ電流 ICES － － 1 mA Vcc＝15V, VCE＝600V, VIN＝0V
IGBT出力飽和電圧 VCE（sat） － 1.75 2.1 V Vcc＝15V, Ic＝3A, VIN＝5V
ダイオード順電圧 VF － 1.65 2.0 V Vcc＝15V, IF＝3A, VIN＝0V
ダイオード逆回復時間 trr 50 ns IF＝3A, di/dt＝100A/μs

td（on） － 315 －

ハイサイドスイッチング時間
tr － 50 －

ns
td（off） － 375 －
tf － 165 －

td（on） － 325 －

ローサイドスイッチング時間
tr － 60 －

ns
td（off） － 400 －
tf － 165 －

■電気的特性

項　目 記　号
規格値

min. typ. max.
条　件単　位

■推奨動作条件

主電源電圧 VBB － 300 450 V VBB-LS間, IBB＜2A
制御電源電圧 Vcc 13.5 － 16.5 V Vcc-COM間
電流検出用抵抗 RS 0.3 Ω LS1～3-COM2間
入力信号デッドタイム tdead 1.5 － － μs LS1～3-COM間
過電流保護時間 tocp 2.0 μs
スナバコンデンサ Cs 0.01 － 0.1 μF Vcc-COM間
接合部温度 Tj － － 125 ℃

項　目 記　号
規格値

min. typ. max.
条　件単　位

VBB＝300V, Vcc＝15V, Ic＝3A, VIN＝0⇔5V,
Inductive load
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SLA6845M

■外形図

■内部ブロック図

フォーミング番号 No.2171
製品質量：約6.2g
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（単位：mm）

■応用回路例

入力プルダウン抵抗は、IC内に内蔵（約100kΩ）されていますが、入力が不定
になると予想できる場合、または変動が大きい場合は外付抵抗にて強化が必
要です。

各コンデンサはICの近傍に取り付けてください。また、ノイズが多い場合、電
解コンデンサと並列にセラミックコンデンサを取り付け除去してください。
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SLA6805MP/SLA6816MP  出力素子：IGBT

■絶対最大定格■特長
・3相ブリッジ用IGBTおよびFRDを各6石とプリド
ライブ（HVIC、LVIC）１パッケージ化

・冷蔵庫・コンプレッサ駆動、食器洗い乾燥機など
に最適

・ブートストラップ方式によるハイサイドドライブ採用
・制御電源低下保護回路内蔵（自己復帰）
・過電流保護回路内蔵
・異常信号出力機能内蔵（過電流保護検出回路
動作時）

・通常版（SLA6805MP）と低ノイズ版（SLA6816MP）を
ラインアップ

（Ta＝25℃）

1-2-7  高圧3相モータ駆動用IPM

項　目 記　号
定格値

単　位 　条　件
SLA6805MP SLA6816MP

IGBT出力電圧 VCES 600 600 V Vcc＝15V、VIN＝0V
制御電源電圧 Vcc 20 20 V Vcc－COM間
制御電源電圧（ブートストラップ） VBS 20 20 V VB－HS（U, V, W）間
出力電流（連続） Io 3 3 A
出力電流（パルス） Iop 6 6 A PW≦100μs, duty＝1%
入力電圧 VIN －0.5～＋7 －0.5～＋7 V
許容損失 PD 32 32 W Tc＝25℃

熱抵抗（接合部－ケース間） θj－c
3.8 3.8 ℃/W IGBT全素子動作
5.4 5.4 ℃/W FRD全素子動作

動作ケース温度 Top －20～＋100 －20～＋100 ℃
接合部温度（パワー部） Tch ＋150 ＋150 ℃
保存温度 Tstg －40～＋150 －40～＋150 ℃
絶縁耐圧 Viso 1500 1500 Vrms 裏面FINーリード端子間

規格値
項　目 記　号 SLA6805MP SLA6816MP 単　位 条　件

min. typ. max. 0min. typ. max.
主電源電圧 VBB － 300 450 － 300 450 V VBB-LS間
制御電源電圧 Vcc 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V Vcc-COM間
入力信号デッドタイム tdead 1.5 － － 1.5 － － μs
最小入力パルス幅 ｔｗ 0.5 － － 0.5 － － μs
接合部温度 Tj － － 125 － － 125 ℃

■推奨動作条件

■電気的特性
規格値

項　目 記　号 SLA6805M SMA6816MP 単　位 条　件
min. typ. max. min. typ. max.

制御電源電圧 Vcc 13.5 15 16.5 13.5 15 16.5 V Vcc-COM間
制御電源電流 Icc － 4 6 － 4 6 mA Vcc＝15V

入力電圧
VIH － 2 2.5 － 2 2.5

V
Vcc＝15V, Output:ON

VIL 1 1.5 － 1 1.5 － Vcc＝15V, Output:OFF
入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － － 0.5 － V Vcc＝15V

入力電流
IIH － 50 100 － 50 100

μA
Vcc＝15V, VIN＝5V

IIL － － 2 － － 2 Vcc＝15V, VIN＝0V

制御電源低下保護電圧
UVHL 9.0 10.0 11.0 9.0 10.0 11.0

VB-U（V, W）間
（ハイサイド）

UVHH 9.5 10.5 11.5 9.5 10.5 11.5 V
Uvhys － 0.5 － － 0.5 －

制御電源低下保護電圧
UVHL 10.0 11.0 12.0 10.0 11.0 12.0

Vcc-COM間
（ローサイド）

UVHH 10.5 11.5 12.5 10.5 11.5 12.5 V
Uvhys － 0.5 － － 0.5 －

FO端子出力電圧
VFOL 0 － 1.0 0 － 1.0

V Vcc＝15V
VFOH 4.0 － 5.5 4.0 － 5.5

過電流保護トリップ電圧 VTRIP 0.45 0.5 0.55 0.45 0.5 0.55 V Vcc＝15V
ブランキング時間 tbk － 2 － － 2 － us Vcc＝15V
IGBT出力耐圧 VCES 600 － － 600 － － V Vcc＝15V, Ic＝100μA, VIN＝0V
IGBT出力漏れ電流 ICES － － 100 － － 100 μA Vcc＝15V, VCES＝600V, VIN＝0V
IGBT出力飽和電圧 VCE（sat） － 1.75 2.1 － 1.75 2.1 V Vcc＝15V, VIN＝0V
ダイオード順電圧 VF － 1.65 2 － 1.65 2 V Vcc＝15V, VIN＝0V
ダイオード逆回復時間 trr － 50 － － 50 － ns IF＝3A、di/dt＝100A/μs

ton － 430 － － 570 －

ハイサイドスイッチング時間
tc（on） － 130 － － 230 －

ns
Toff － 490 － － 630 －
Tc（off） － 320 － － 310 － VBB＝280V, Vcc＝15V,
ton － 420 － － 550 － VIN＝0⇔5V

ローサイドスイッチング時間
tc（on） － 170 － － 270 －

ns
Toff － 680 － － 680 －
Tc（off） － 370 － － 360 －
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SLA6805MP/SLA6816MP

■外形図

■応用回路例

入力プルダウン抵抗は、IC 内に内蔵（約100kΩ）されてい
ますが、入力が不定になると予想できる場合、または変動が
大きい場合は外付抵抗にて強化が必要です。

各コンデンサはIC の近傍に取り付けてください。また、ノイ
ズが多い場合、電解コンデンサと並列にセラミックコンデン
サを取り付け除去してください。

フォーミング番号 No.2153 フォーミング番号 No.2151 フォーミング番号 No.2152
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製品質量：約6.2g

（単位：mm）
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SCM1100Mシリーズ  3シャント対応・出力素子：IGBT

■絶対最大定格

■特長
・3相ブリッジ用IGBTおよびFRDを各6石、プリドライブIC、ブートダイオードを１パッケージ化
・エアコン・コンプレッサ駆動、洗濯機・ドラム駆動、冷蔵庫・コンプレッサ駆動等に最適
・ブートストラップ方式によるハイサイドドライブ採用
・制御電源低下保護回路内蔵（自己復帰）
・過電流保護回路内蔵（H-sideおよびL-sideの両方ゲートオフ）
・異常信号出力機能内蔵（過電流保護回路、制御電源低下保護回路（L-side）、上下同時ON防止回路動作時）

（Ta＝25℃）

1-2-7  高圧3相モータ駆動用IPM

定格値
項目 記号 SCM1101M SCM1103M SCM1104M SCM1105MF SCM1106M SCM1110MF 単位 条　件

（SCM1101MF） （SCM1104MF） （SCM1106MF）
電源電圧 VBB 450 450 450 450 450 450 V VBB－LS1,2,3間
電源電圧（サージ） VDC（Surge） 500 500 500 500 500 500 V VBB－LS1,2,3間
IGBT出力耐圧 VCES 600 600 600 600 600 600 V VCC＝15V,IC＝1mA,VIN＝0V
制御電源電圧 VCC 20 20 20 20 20 20 V VCC1,2,3－COM1,2,3間
制御電源電圧（ブートストラップ） VBS 20 20 20 20 20 20 V VB1,2,3－HS（U,V,W）間
出力電流（連続） Io 10 5 8 15 10 15 Adc
出力電流（パルス） Iop 20 10 16 30 20 30 Adc T≦1ms
入力電圧 VIN －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 －0.5～＋7 V HIN1,2,3,LIN1,2,3－COM1,2,3間
FO端子電圧 VFO 7 7 7 7 7 7 V FO1,2,3－COM1,2,3間
許容損失 PD 20.8（33.8） 19 20.2（32.9） 41.7 20.8（33.8） 41.7 W Tc＝25℃、IGBT 1素子動作
熱抵抗（IGBT） R（j-c）Q 6（3.7） 6.3 6.2（3.8） 3 6（3.7） 3 ℃/W IGBT １素子当り
熱抵抗（FRD） R（j-c）F 6.5（4.2） 6.5 6.5（4.2） 4 6.5（4.2） 4 ℃/W FWD １素子当り
動作ケース温度 TOP －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 －20～＋100 ℃
ジャンクション温度 Tj 150 150 150 150 150 150 ℃
保存温度 Tstg －40～+150 －40～+150 －40～+150 －40～+150 －40～+150 －40～+150 °C
絶縁耐圧 Viso 2000 2000 2000 2000 2000 2000 V 裏面ーリード端子間、ＡＣ１分

規格値
項　目 記　号 SCM1100Mシリーズ 単　位 条　件

min. typ. max.
主電源電圧 VDC － 300 400 V VBB-LS間  Between VBB and LS
制御電源電圧 VCC,VBS 13.5 － 16.5 V

最小入力パルス幅
tINmin(on) 0.5 － － μs ON pulse

tINmin(off) 0.5 － － μs OFF pulse
入力信号デッドタイム tdead 1.5 － － μs
FOプルアップ抵抗 RFO 1 － 22 kΩ
CFOコンデンサ容量 CFO 1 － 10 nF
FOプルアップ電圧 VFO 4.5 － 5.5 V
ブートコンデンサ CBOOT 10 － 220 uF
シャント抵抗＊ RS 25.5 － － mΩ for Ip≦出力電流(パルス)定格値
PWMキャリア周波数 fc － － 20 kHz
接合温度 Tj － － 125 ℃

■推奨動作条件

＊：シャント抵抗値は電流定格値によって変わってきます。
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SCM1100Mシリーズ

■電気的特性
規格値

項　目 記　号       SCM1101M/SCM1101MF SCM1103M SCM1104M/SCM1104MF 単　位 条　件
min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.

制御電源電圧 VCC 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V VCC-COM間
制御電源電流 ICC － 5 8 － 5 8 － 5 8 mA VCC＝15V, 3 circuits total
ブート電源電流 Ibs － 400 800 － 400 800 － 400 800 uA VB-HS＝15V, 1 circuit

入力電圧
VIH － 2 2.5 － 2 2.5 － 2 2.5 VCC＝15V, Output:ON
VIL 1 1.5 － 1 1.5 － 1 1.5 － V VCC＝15V, Output:OFF

入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － VCC＝15V

入力電流
IIH － 50 100 － 50 100 － 50 100

μA
VCC＝15V, VIN＝5V

IIL － － 2 － － 2 － － 2 VCC＝15V, VIN＝0V

ハイサイド制御電源低下保護電圧
UVHL 10 － 12 10 － 12 10 － 12
UVHH 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5

V VCC＝15V
ローサイド制御電源低下保護電圧

UVLL 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5
UVLH 11 － 13 11 － 13 11 － 13

ＦＯ端子出力電圧
VFOL － － 0.5 － － 0.5 － － 0.5

V
VCC＝15V,VFO＝5V

VFOH 4.8 － － 4.8 － － 4.8 － － RFO＝10kΩ
過電流保護トリップ電圧 VTRIP 0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54 V VCC＝15V
過電流保護保持時間 tP 2 － － 2 － － 2 － － ms VCC＝15V, CFO＝2.2nF
ブランキングタイム tbk － 2 － － 2 － － 2 － μs VCC＝15V
ＩＧＢＴ出力耐圧 VCES 600 － － 600 － － 600 － － V VCC＝15V, IC＝1mA, VIN＝0V
ＩＧＢＴ出力漏れ電流 ICES － － 1 － － 1 － － 1 mA VCC＝15V, VCE＝600V, VIN＝0V
ＩＧＢＴ出力飽和電圧 VCE(sat) － 1.75 2.2 － 1.7 2.1 － 1.75 2.2 V VCC＝15V, IC＝出力電流(連続)定格値, VIN＝5V
ダイオード順電圧 VF － 1.7 2.2 － 1.4 2 － 1.6 2.2 V VCC＝15V, IF＝出力電流(連続)定格値, VIN＝0V
ブートダイオードリーク電流 IIB － 5 10 － 5 10 － 5 10 μA VR＝600V
ブートダイオード順電圧 VFB － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 V IF＝0.15A
ブートダイオードリカバリー時間 trr － 70 － － 70 － － 70 － ns IF/IRP＝100mA/100mA
ブートダイオード直列抵抗 RB 17.6 22 26.4 17.6 22 26.4 17.6 22 26.4 Ω

td(on) － 320 － － 340 － － 360 －
tr － 50 － － 60 － － 70 － VDC＝300V,VCC＝15V

ハイサイドスイッチング時間 trr － 80 － － 80 － － 80 － ns HIN＝0⇔5V
td(off) － 560 － － 430 － － 560 － Inductive load
tf － 210 － － 240 － － 210 －

td(on) － 350 － － 380 － － 420 －
tr － 80 － － 90 － － 110 － VDC＝300V,VCC＝15V

ローサイドスイッチング時間 trr － 140 － － 100 － － 140 － ns LIN＝0⇔5V
td(off) － 610 － － 500 － － 630 － Inductive load
tf － 200 － － 220 － － 210 －

規格値
項　目 記　号 SCM1105MF SCM1106M/SCM1106MF SCM1110MF 単　位 条　件

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max.
制御電源電圧 VCC 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 13.5 － 16.5 V VCC-COM間
制御電源電流 ICC － 5 8 － 5 8 － 5 8 mA VCC＝15V, 3 circuits total
ブート電源電流 Ibs － 400 800 － 400 800 － 400 800 uA VB-HS＝15V, 1 circuit

入力電圧
VIH － 2 2.5 － 2 2.5 － 2 2.5 VCC＝15V, Output:ON
VIL 1 1.5 － 1 1.5 － 1 1.5 － V VCC＝15V, Output:OFF

入力電圧ヒステリシス幅 VH － 0.5 － － 0.5 － － 0.5 － VCC＝15V

入力電流
IIH － 50 100 － 50 100 － 50 100

μA
VCC＝15V, VIN＝5V

IIL － － 2 － － 2 － － 2 VCC＝15V, VIN＝0V

ハイサイド制御電源低下保護電圧
UVHL 10 － 12 10 － 12 10 － 12
UVHH 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5

V VCC＝15V
ローサイド制御電源低下保護電圧

UVLL 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5 10.5 － 12.5
UVLH 11 － 13 11 － 13 11 － 13

ＦＯ端子出力電圧
VFOL － － 0.5 － － 0.5 － － 0.5

V
VCC＝15V, VFO＝5V

VFOH 4.8 － － 4.8 － － 4.8 － － RFO＝10kΩ
過電流保護トリップ電圧 VTRIP 0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54 0.46 0.5 0.54 V VCC＝15V
過電流保護保持時間 tP 2 － － 2 － － 2 － － ms VCC＝15V,CFO＝2.2nF
ブランキングタイム tbk － 2 － － 2 － － 2 － μs VCC＝15V
ＩＧＢＴ出力耐圧 VCES 600 － － 600 － － 600 － － V VCC＝15V, IC＝1mA, VIN＝0V
ＩＧＢＴ出力漏れ電流 ICES － － 1 － － 1 － － 1 mA VCC＝15V, VCE＝600V, VIN＝0V
ＩＧＢＴ出力飽和電圧 VCE(sat) － 1.75 2.2 － 2.2 2.6 － 2.2 2.6 V VCC＝15V, IC＝出力電流(連続)定格値, VIN＝5V
ダイオード順電圧 VF － 1.75 2.2 － 1.7 2.2 － 1.75 2.2 V VCC＝15V, IF＝出力電流(連続)定格値, VIN＝0V
ブートダイオードリーク電流 IIB － 5 10 － 5 10 － 5 10 μA VR＝600V
ブートダイオード順電圧 VFB － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 － 1.1 1.3 V IF＝0.15A
ブートダイオードリカバリー時間 trr － 70 － － 70 － － 70 － ns IF/IRP＝100mA/100mA
ブートダイオード直列抵抗 RB 17.6 22 26.4 17.6 22 26.4 17.6 22 26.4 Ω

td(on) － 365 － － 320 － － 365 －
tr － 80 － － 50 － － 80 －

ハイサイドスイッチング時間 trr － 90 － － 80 － － 90 － ns
td(off) － 690 － － 490 － － 650 －
tf － 200 － － 80 － － 85 －

td(on) － 415 － － 350 － － 415 －
tr － 135 － － 80 － － 135 －

ローサイドスイッチング時間 trr － 115 － － 140 － － 115 － ns
td(off) － 790 － － 540 － － 755 －
tf － 205 － － 80 － － 85 －

VDC＝300V, VCC＝15V
HIN＝0⇔5V
Inductive load

VDC＝300V, VCC＝15V
LIN＝0⇔5V
Inductive load
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■内部ブロック図（1回路）
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■応用回路例

入力プルダウン抵抗は、IC 内に内蔵（約100kΩ）さ
れていますが、入力が不定になると予想できる場
合、または変動が大きい場合は外付抵抗にて強化
が必要です。

各コンデンサはI C の近傍に取り付けてください。ま
た、ノイズが多い場合、電解コンデンサと並列に
セラミックコンデンサを取り付け除去してください。

1-2-7  高圧3相モータ駆動用IPM
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■外形図

フィンなし フォーミング番号 No.2551
（SCM1100M) 製品質量：約12.6g

SCM1100Mシリーズ

JAPAN
ロット番号 品名 

JAPAN ロット番号 品名 

フィン付き フォーミング番号 No.2552
（SCM1100MF) 製品質量：約13.5g

（単位：mm）
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1-3 フォトフラッシュ充電用 IC

キセノンフラッシュコンデンサ充
電。40V耐圧のスイッチ素子。
IGBTドライバー内蔵。ダイオード
による低放電電流を実現 
 
キセノンフラッシュコンデンサ充
電。40V耐圧のスイッチ素子。
IGBTドライバー内蔵。ダイオード
による低放電電流を実現。自動
リフレッシュ機能内蔵 
 
 
 
 

A8436EEJ
 

 
 
 
 
A8439EEJ 
 
 
 
 
 
 

A8437EEJ

A8426EES

製品名 機　能 

バッテリー種類  出力電圧検出 1次側ピーク電流  
設定電流値 

1xLi+ 2xLi+ 方式 

MOS 
耐圧（V） 1次側 

検出 
2次側 
検出 

Min. 
（A） 

Max. 
（A） 

連続的に 
モニタリング 

自動 
リフレッシュ 
機能 

適用 

2x
N
iM
H
/ 

2x
A
lc
al
in
e 

（
3V
/5
V 
Bi
as
） IGBT 

ドライバー 
回路 

パッケージ 

コ
ン
シ
ュ
ー
マ
ー
向
け
 

デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
 

ハ
イ
エ
ン
ド
デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
、 
 

一
眼
レ
フ
デ
ジ
タ
ル
ス
チ
ル
カ
メ
ラ
、 
 

 デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
 

カ
メ
ラ
付
き
 

携
帯
電
話
 

3レ
ベ
ル
 

設
定
 

シ
リ
ア
ル
信
号
に
よ
り
 

8レ
ベ
ル
設
定
 

外
付
け
抵
抗
 

に
て
設
定
 2.3～5.5V入力のキセノンフラッ

シュコンデンサ充電。40V耐圧
のスイッチ素子。設定自由な
IGBTドライバー 

1～2直リチウムイオン電池で使え
る大電流タイプのキセノンフラッ
シュコンデンサ充電。55V耐圧
のスイッチ素子。設定が自由な
IGBTドライバー内蔵 

40 ○ ○ ○ ○ 0.4 1.2

40 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

○ 

0.4 1.4 10-3×3 MLP

40 ○ ○  ○ ○ 1.0 1.4 10-3×3 MLP

10-3×3｠MLP

○：シンク/  
ソース独立 

外
付
け
抵
抗
 

に
て
設
定
 

55 ○ ○ ○ ○ 1 3.5 16-3×3｠MLP

10-3×3 MLP 16-3×3 MLP

（単位：mm）

外形図一覧
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早　見　表早　見　表

ユニポーラスイッチ

1-4 ホールIC

アレグロマイクロシステムズ社製品

製品名

A1101ELH/EUA
A1101LLH/LUA
A1102ELH/EUA
A1102LLH/LUA
A1103ELH/EUA
A1103LLH/LUA
A1104ELH/EUA
A1104LLH/LUA
A1106ELH/EUA
A1106LLH/LUA
A1120ELH/EUA
A1120LLH/LUA
A1140ELH/EUA
A1140LLH/LUA
A1141ELH/EUA
A1141LLH/LUA
A1142ELH/EUA
A1142LLH/LUA
A1143ELH/EUA
A1143LLH/LUA
A1145ELH/EUA
A1145LLH/LUA
A1146ELH/EUA
A1146LLH/LUA
A1147ELH/EUA
A1147LLH/LUA
A1148ELH/EUA
A1148LLH/LUA

パッケージ

UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH

絶対最大定格

Vcc IOUT Top

（V） （mA） （℃）
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
26.5 25 －40～＋85
26.5 25 －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150
28 － －40～＋85
28 － －40～＋150

磁気感度特性［mT］（Ta=25℃）

Bop（max.） BRP（min.） BHYS（min.）

（mT） （mT） （mT）
16 1 2
16 1 2
23 7.5 3
23 7.5 3
34 16.5 3
34 16.5 3
35 5 2
35 5 2
40 18 7
40 18 7
5 0.5 1（typ）
5 0.5 1（typ）
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
11 4.5 0.3
6 1 0.3
6 1 0.3
6 1 0.3
6 1 0.3
8 6 0.3
8 6 0.3
8 6 0.3
8 6 0.3

備　考

　
Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
低電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
低電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
低電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized
低電流出力、2線式、超高感度、Chopper-Stabilized

バイポーラスイッチ

製品名

A1202ELH/EUA
A1202LLH/LUA
A1203ELH/EUA
A1203LLH/LUA
A3230ELH/EUA
A3230LLH/LUA

パッケージ

UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH

絶対最大定格

Vcc IOUT Top

（V） （mA） （℃）
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
28 内部制限 －40～＋85
28 内部制限 －40～＋150

磁気感度特性［mT］（Ta=25℃）

Bop（max.） BRP（min.） BHYS（min.）

（mT） （mT） （mT）
7.5 －7.5 3.0
7.5 －7.5 3.0
9.5 －9.5 3.0
9.5 －9.5 3.0
2.5 －2.5 0.5
2.5 －2.5 0.5

備　考

Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
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サブアッセンブリ

ギアトゥースセンサ

製品名

A1421LK
A1422LK
A1423LK
A1425LK

パッケージ

K
K
K
K

絶対最大定格

Vcc IOUT Top

（V） （mA） （℃）
28 25 ー40～＋150
28 25 ー40～＋150
28 25 ー40～＋150
28 25 ー40～＋150

磁気感度特性［mT］（Ta=25℃）

Bop（max.） BRP（min.） BHYS（typ.）

（mT） （mT） （mT）
2.75 ー1.25 1.5
3.5 ー3.5 3
10 ー10 13
1.1 ー1.1 －

バイポーララッチ

製品名

A1210ELH/EUA
A1210LLH/LUA
A1211ELH/EUA
A1211LLH/LUA
A1212ELH/EUA
A1212LLH/LUA
A1213ELH/EUA
A1213LLH/LUA
A1214ELH/EUA
A1214LLH/LUA
A1220ELH/EUA
A1220LLH/LUA
A1221ELH/EUA
A1221LLH/LUA
A1222ELH/EUA
A1222LLH/LUA

パッケージ

UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH

絶対最大定格

Vcc IOUT Top

（V） （mA） （℃）
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
30 25 －40～＋85
30 25 －40～＋150
26.5 25 －40～＋85
26.5 25 －40～＋150
26.5 25 －40～＋85
26.5 25 －40～＋150
26.5 25 －40～＋85
26.5 25 －40～＋150

磁気感度特性［mT］（Ta=25℃）

Bop（max.） BRP（min.） BHYS（min.）

（mT） （mT） （mT）
15 ー15 5
15 ー15 5
18 ー18 8
18 ー18 8
17.5 ー17.5 10
17.5 ー17.5 10
20 ー20 16
20 ー20 16
30 ー30 28
30 ー30 28
4 ー4 1
4 ー4 1
9 ー9 3
9 ー9 3
15 ー15 14
15 ー15 14

備　考

　

　

　

Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized
Chopper-Stabilized

リニアセンサ

製品名

A1324ELH/EUA
A1324LLH/LUA
A1325ELH/EUA
A1325LLH/LUA
A1326ELH/EUA
A1326LLH/LUA

パッケージ

UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH
UA/LH

絶対最大定格

Vcc IOUT Top

（V） （mA） （℃）
8 10 ー40～＋85
8 10 ー40～＋150
8 10 ー40～＋85
8 10 ー40～＋150
8 10 ー40～＋85
8 10 ー40～＋150

磁気感度特性

Sense[mV/mT]

(typ)
50.00
50.00
31.25
31.25
25.00
25.00

ATS617LSG Dynamic, Self-Calibrating, Peak-Detecting, Differential Hall Effect Gear Tooth Sensor IC SG
ATS667LSG True Zero-Speed, High Accuracy Gear Tooth Sensor IC SG
ATS682LSH Miniature, Two-Wire, True Zero Speed Differential Peak-Detecting Sensor IC SH

製品名 パッケージアプリケーション
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外形図一覧
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1-5 電流センサ

■用途
・産業用ロボットのサーボモータ
・エアコンのインバータモータやファンモータ
・自動車のEPS（Electric Power Steering）モータ
・噴出成型機、スポット溶接機やNC工作機のサーボモータ
・冷蔵庫・洗濯機などのインバータモータやファンモータ
・自動車のやUPSなどのバッテリ充放電電流の検出　など

製品名

ACS712ELCTR-05B-T
ACS712ELCTR-20A-T
ACS712ELCTR-30A-T
ACS713ELCTR-20A-T
ACS713ELCTR-30A-T
ACS758LCB-050B-PFF
ACS758LCB-100B-PFF
ACS758KCB-150B-PFF
ACS758ECB-200B-PFF

定格電流
（A）
±5
±20
±30
5
30
±50
±100
±150
±200

外形図

1

1

2

■特長
リニアホールICの採用により
全ての電流波形に適応(直流、交流、パルス電流　但し、
ACS713はDC測定用)
電流経路と出力を非接触とした絶縁型構造

■内部ブロック図

動作温度範囲
（℃）

ー40～＋85

ー40～＋85

－40～＋150
－40～＋150
－40～＋125
－40～＋85

オフセット電圧
（V）

2.5

0.5

－
－
－
－

感度
（mV/A）
185
100
65
185
133
40
20
13.5
10

1次側
インピーダンス

1.2mΩ

1.2mΩ

0.1mΩ

■外形図（単位：mm）
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ご注文に際してご注文に際して
最少梱包数の整数倍でご発注いただきますようお願いいたします。

2SC3263 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3264 MT200 250（箱） －

2SC3284 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3519 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3519A TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3835 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3851 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC3851A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC3852 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC3852A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC3856 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC3857 MT200 250（箱） －

2SC3858 MT200 250（箱） －

2SC3927 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4024 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4064 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4131 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4138 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4140 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4153 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4300 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4301 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4304 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4381 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4382 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4388 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4445 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4466 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4467 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4468 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4495 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4511 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4518 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4518A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4546 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4706 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC4883 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4883A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC4886 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC5071 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC5099 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC5100 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC5101 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC5130 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SC5287 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC6011 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC6011A TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC6145 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD1785 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD1796 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2014 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2015 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）

2SA1186 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1215 MT200 250（箱） －

2SA1216 MT200 250（箱） －

2SA1294 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1295 MT200 250（箱） －

2SA1303 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1386 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1386A TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1488 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1488A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1492 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1493 MT200 250（箱） －

2SA1494 MT200 250（箱） －

2SA1567 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1568 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1667 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1668 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1673 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1693 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1694 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1695 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1725 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1746 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1859 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1859A TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SA1860 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1907 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1908 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA1909 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA2151 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA2151A TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SA2223 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1257 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SB1258 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SB1259 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SB1351 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SB1382 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1383 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1420 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1559 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1560 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1570 MT200 250（箱） －

2SB1587 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1588 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1647 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1648 MT200 250（箱） －

2SB1649 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SB1686 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SB1687 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC2837 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SC2921 MT200 250（箱） －

2SC2922 MT200 250（箱） －

2 トランジスタ
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シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）

シリーズ名 パッケージ名 最少梱包数 最少梱包数
／製品名 （単品） （テーピング）

2SD2016 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2017 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2045 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2081 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2082 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2083 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2141 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2389 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2390 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2401 MT200 250（箱） －

2SD2438 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2439 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2560 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2561 MT200 250（箱） －

2SD2562 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2641 TO3P 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SD2642 TO220F 1000個（箱）／3750個（スティック） －

2SD2643 TO3PF 500個（箱）／1080個（スティック） －

2SK2420 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2701 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2702 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2707 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2709 TO3PF 1080個（スティック） －

2SK2778 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2779 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2803 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2848 TO220F 3750個（スティック） －

2SK2943 TO220F 3750個（スティック） －

2SK3003 TO220F 3750個（スティック） －

2SK3004 TO220F 3750個（スティック） －

2SK3199 TO220F 3750個（スティック） －

2SK3710 TO220S（面実装） － 1000個

2SK3711 TO3P 1080個（スティック） －

2SK3724 TO220S（面実装） － 1000個

2SK3800 TO220S（面実装） － 1000個

2SK3801 TO3P 1080個（スティック） －

2SK3851 TO3P 1080個（スティック） －

EKV550 TO220 1000個（スティック） －

FGT312 TO220F 3750個（スティック） －

FGT313 TO220F 3750個（スティック） －

FGT412 TO220F 3750個（スティック） －

FGT612 TO220F 3750個（スティック） －

FGM603 TO3PF 1080個（スティック） －

FKP202 TO220F 3750個（スティック） －

FKP250A TO3PF 1080個（スティック） －

FKP252 TO220F 3750個（スティック） －

FKP253 TO220F 3750個（スティック） －

FKP280A TO3PF 1080個（スティック） －

FKP300A TO3PF 1080個（スティック） －

FKP330C TO3PF 1080個（スティック） －

FKV460S TO220S（面実装） － 1000個

FKV550N TO220F 3750個（スティック） －

FKV550T TO220F 3750個（スティック） －

FKV575 TO220F 3750個（スティック） －

FKV660S TO220S（面実装） － 1000個

MGD623N TO3P 1080個（スティック） －

MGD623S TO3P 1080個（スティック） －

SDA05 PS16Pin － 1200個

SDC03 PS16Pin － 1200個

SDC04 PS16Pin － 1200個

SDC06 PS16Pin － 1200個

SDC07 PS16Pin － 1200個

SDH02 PS16Pin － 1200個

SKP202 TO263（面実装） － 800個

SKP253 TO263（面実装） － 800個

SLA4xxx SLA12Pin 250個（箱）1080個（スティック） －

SLA4xxx SLA21Pin 250個（箱）1080個（スティック） －

SLA5xxx SLA12Pin 250個（箱）1080個（スティック） －

SLA5xxx SLA15Pin 250個（箱）1080個（スティック） －

SLA6xxx SLA12Pin 250個（箱）1080個（スティック） －

SMA4xxx SMA12Pin 1440個（スティック） －

SMA5xxx SMA12Pin 1440個（スティック） －

SMA5xxx SMA15Pin 1440個（スティック） －

SMA6xxx SMA12Pin 1440個（スティック） －

STAxxx STA8Pin 1000個（箱）／4050個（スティック） －

STAxxx STA10Pin 3200個（箱）／3300個（スティック） －

STD01N TO3P-5 500個（箱）／1080個（スティック） －

STD01P TO3P-5 500個（箱）／1080個（スティック） －

STD03N TO3P-5 500個（箱）／1080個（スティック） －

STD03P TO3P-5 500個（箱）／1080個（スティック） －

2 トランジスタ
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保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因とな
りますので、注意事項に留意されますようお願いいたします。

■保管上の注意事項
●保管環境は、常温（5～35 C゚）、常湿（40～75％程度）中が望ましく、高温
多湿や温湿度変化の大きな場所を避けてください。

●腐食性ガス等の有害ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を
避けてください。

●長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点
検してください。

■特性検査、取り扱い上での注意事項
受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端
子間ショートや誤接続等に十分ご注意ください。また定格以上の測定は避
けてください。

■シリコーングリースについて
放熱板を取り付けてご使用になる場合は、製品と放熱板間の熱抵抗を小さ
くするために、製品の裏面および、絶縁板の両面にシリコーングリースを薄く
均一に塗布してください。
この場合、シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸
透し、製品の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリース
の選定には十分な確認を行ってください。
  弊社推奨シリコーングリースとして以下があります。
●G-746 〔信越化学工業（株）〕
●YG6260 〔モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社〕
●SC102 〔東レ・ダウコーニング・シリコーン（株）〕

■ねじの締め付けトルクについて
締め付けトルクが小さいと熱抵抗が大きくなり、放熱効果が減少します。締
め付けトルクが大き過ぎると、ねじをねじ切ったり、放熱板を変形させたり、ま
た製品フレームに歪みが生じ、損傷することがありますので、製品の形状に
より下記の締め付けトルクを推奨いたします。

●ねじの締め付けトルク

パッケージ ねじの締め付けトルク 
MT-25（TO-220） 

FM20（TO-220 フルモールド） 

MT-100（TO-3P） 

FM100（TO-3P フルモールド） 

MT-200（2点止め） 

SLA

0.490～0.686 N・m（5～7kgf・cm） 

0.686～0.882 N・m（7～9kgf・cm） 

0.588～0.784（6～8kgf・cm） 

＊フルモールドパッケージにおいて、ねじ穴部がバーリング加工された放熱板
に取り付けるなど、フィンねじ穴周辺部の平坦度が取れない場合、推奨トル
ク以下でも樹脂にクラックを発生することがありますのでご注意ください。
＊フルモールドパッケージにおいて、エア・ドライバでのねじ締めはストップ時
の衝撃が大きく、推奨トルク以下でも樹脂にクラックを発生することがあり
ますので、電動ドライバの使用をお奨めします。

■放熱器
デバイスー放熱器間の接触面は、放熱効果の点からより広い接触面が要求
されます。このため、取り付け穴は最小にし、また放熱器はバリや金属片の付
着していない十分なめらかなものをご使用ください。

■はんだ付け温度について
一般に製品をプリント基板に実装する場合は、はんだ槽によるフローソル
ダー、または手作業によるはんだゴテを使用する場合が多く、製品は高温に
さらされます。トランジスタのはんだ耐熱の試験方法および試験条件（JIS-C-
7021準拠）は、トランジスタ本体より1.5mm離した状態で260℃－10秒間、
350℃－3秒間と規定しています。従って、はんだ付けの際はこの条件以内
でできるだけ短時間に作業するようご配慮ください。

■パワーMOS FETアレイ静電気破壊防止
のための取り扱い注意

●デバイスを取り扱う場合は、人体アースを取ってください。人体アースはリ
ストストラップ等を用い、感電防止のため、1MΩの抵抗を人体に近い所へ
入れてください。

●デバイスを取り扱う作業台は導電性のテーブルマットやフロアマット等を敷
きアースを取ってください。
●カーブトレーサーなどの測定器を使う場合、測定器もアースを取ってくださ
い。

●半田付けをする場合、半田ごてやディップ槽のリーク電圧がデバイスに印
加されるのを防ぐため、半田ごての先や、ディップ槽をアースしてください。

●デバイスを入れる容器は弊社出荷時の容器を用いるか、導電性容器やア
ルミ箔等で静電気対策をしてください。

ご使用に際してご使用に際して

2 トランジスタ
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早　見　表早　見　表

VCEO-IC

2-1 トランジスタ

コレクタ電流　IC(A)

コ
レ
ク
タ
・
エ
ミ
ッ
タ
電
圧
　
V
C
E
O
(V
)

800 C4300 C4301 C4304
C4445

600 C4706
550 C4518 C3927

C4518A
C5287

400 C4138 C4140C5071C5130 C4546
380 D2141
250 D2017
230 A1294 A1295

C3263 
 
 
A2151A
C6011A 
2SA2223 
2SC6145 
 

C3264

200 A1668 D2016 A1493 A1494
C4382 C3857 C3858

180 A1859A A1386A A1216
C4883A A1492 C2922

A1673
C3519A
C3856
C4388

160 A1215
A1386
C2921
C3519

150 A1667 B1559 A1186 B1570 A1303 B1647 B1648
A1859 B1587 B1560 D2401 A1860 B1649 D2561
C4381 D2389 B1588 C3284 D2560
C4883 D2438 C2837 C4886 D2562

D2390
D2439

140 A1695
A1909
C4468
C5101

120 D2015 A1694 B1259 B1382 B1383D1785 C3835
A1908 D2081 B1420 D2083D2045 C4153
C4467 D2082
C5100

110
 
 

D2641
D2642
D2643

100 B1258
80 C3852A A1488A A1693

C3851A A1725
D2014 A1907

C4466
C4511
C5099

60 C3852 A1568A1488
B1351B1257

C3851
D1796

50 C4495 A1567 C4131C4024
A1746

2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 25

A2151
C6011
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Pc

（W）

30

60

75

80

85

100

125

130

150

160

200

Chip

シングルトランジスタ
Darlington

一般 LAPT

2SA1725 2SC4511

2SA1693 2SC4466

2SA1907 2SC5099

2SA1908 2SC5100

2SB1587 2SD2438

2SA1694 2SC4467

2SA1909 2SC5101

2SB1559 2SD2389

2SB1588 2SD2439

2SA1860 2SC4886

2SB1649 2SD2562

2SA1673 2SC4388

2SA1695 2SC4468

2SA1186 2SC2837

2SB1560 2SD2390

2SA1303 2SC3284

2SB1647 2SD2560

2SA1386 2SC3519

2SA1492 2SC3856

2SA1386A 2SC3519A

2SA1294 2SC3263

2SB1570 2SD2401

2SA1215 2SC2921

2SA1493 2SC3857

2SA2151 2SC6011

2SA2151A 2SC6011A

2SA2223 2SC6145

2SB1648 2SD2561

2SA1216 2SC2922

2SA1494 2SC3858

2SA1295 2SC3264

Ic

（A）

6

6

6

8

8

8

10

8

10

14

15

15

10

10

10

14

15

15

15

15

15

12

15

15

15

15

15

17

17

17

17

外形

TO-220F

TO-3P

TO-3PF

TO-3PF

TO-3PF

TO-3P

TO-3PF

TO-3P

TO-3PF

TO-3PF

TO-3PF

TO-3PF

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-3P

MT-200（2点止め）

MT-200（2点止め）

MT-200（2点止め）

TO-3P

TO-3P

TO-3P

MT-200（2点止め）

MT-200（2点止め）

MT-200（2点止め）

MT-200（2点止め）

■温度補償機能入り出力用トランジスタ
製品名

STD01P STD01N

STD03P STD03N

オーディオ用トランジスタ

VCEO

（V）

80

80

80

120

150

120

140

150

150

150

150

180

140

150

150

150

150

160

180

180

230

150

160

200

200

230

230

150

180

200

230

Pc（W）

100

160

LAPT:  Multi-Emitter for High Frequency

IC（A）

10

15

VCEO（V）

150

160

外形

T03P-5Pin

T03P-5Pin

■出力用トランジスタ

hFEランクについてはWebを参照願います。

2-1 トランジスタ

■ドライブ・温度補償用トランジスタ
製品名

2SC4495

2SA1859 2SC4883

2SA1859A 2SC4883A

2SA1667 2SC4381

2SA1668 2SC4382

Pc（W）

25

20

20

25

25

VCEO（V）

50

150

180

150

200

Ic（A）

3

2

2

2

2

備考

温度補償用

Driver

Driver

Driver

Driver

hFE（min）

500

60

60

60

60

fT（MHz）

40

60/120

60/120

20/15

20/15

外形

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F

TO-220F
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IC

（A）

10

15

7

VCBO

（V）

100

200

VCEO

（V）

50

120

■DC-DCコンバータ用
PC

（W）

35

60

30

70

製品名

2SC4024

2SC4131

2SC4153

2SC3835

外形

TO-220F

TO-3PF

TO-220F

TO-3P

IC

（A）

 10

12

18

  5

  7

VCBO

（V）

500

600

VCEO

（V）

400

400

■AC100V系入力用
PC

（W）

80

100

130

30

30

製品名

2SC4138

2SC5071

2SC4140

2SC5130

2SC4546

外形

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-220F

TO-220F

スイッチング用トランジスタ

VCBO

（V）

900

1000

VCEO

（V）

550

600

800

550

■AC200V系入力用

製品名

2SC4518

2SC5287

2SC3927

2SC4706

2SC4304

2SC4445

2SC4300

2SC4301

2SC4518A

IC

（A）

  
5

10

14

  
3

  5

  7

  5

Pc

（W）

35

80

120

130

35

60

75

80

35

外形

TO-220F

TO-3P

TO-3P

TO-3P

TO-220F

TO-3PF

TO-3PF

TO-3PF

TO-220F

2-1 トランジスタ
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品名順仕様一覧

2-1 トランジスタ

製品名 用途 

絶対最大定格 
ICBO
条件 
VCB 
（V） 

条件 

min max
 VCE Ic 
 （V） （A） 

hFE

2SA1186 オーディオ、汎用 －150 －150 －10 100 －100 －150 50 180 －4 －3 

2SA1215 オーディオ、汎用 －160 －160 －15 150 －100 －160 50 180 －4 －5 

2SA1216 オーディオ、汎用 －180 －180 －17 200 －100 －180 30 180 －4 －8 

2SA1294 オーディオ、汎用 －230 －230 －15 130 －100 －230 50 140 －4 －5 

2SA1295 オーディオ、汎用 －230 －230 －17 200 －100 －230 50 140 －4 －5 

2SA1303 オーディオ、汎用 －150 －150 －14 125 －100 －150 50 180 －4 －5 

2SA1386 オーディオ、汎用 －160 －160 －15 130 －100 －160 50 180 －4 －5 

2SA1386A オーディオ、汎用 －180 －180 －15 130 －100 －180 50 180 －4 －5 

2SA1488 オーディオ、汎用 －60 －60 －4 25 －100 －60 40  －4 －1 

2SA1488A オーディオ、汎用 －80 －80 －4 25 －100 －80 40  －4 －1 

2SA1492 オーディオ、汎用 －180 －180 －15 130 －100 －180 50 180 －4 －3 

2SA1493 オーディオ、汎用 －200 －200 －15 150 －100 －200 50 180 －4 －5 

2SA1494 オーディオ、汎用 －200 －200 －17 200 －100 －200 50 180 －4 －8 

2SA1567 DCモータ駆動、チョッパレギュレータ、汎用 －50 －50 －12 35 －100 －50 50  －1 －6 

2SA1568 DCモータ駆動、チョッパレギュレータ、汎用 －60 －60 ±12 35 －100 －60 50  －1 －6 

2SA1667 TV垂直出力、オーディオ出力ドライバ、汎用 －150 －150 －2 25 －10 －150 60  －10 －0.7 

2SA1668 TV垂直出力、オーディオ出力ドライバ、汎用 －200 －200 －2 25 －10 －200 60  －10 －0.7 

2SA1673 オーディオ、汎用 －180 －180 －15 85 －10 －180 50 180 －4 －3 

2SA1693 オーディオ、汎用 －80 －80 －6 60 －10 －80 50 180 －4 －2 

2SA1694 オーディオ、汎用 －120 －120 －8 80 －10 －120 50 180 －4 －3 

2SA1695 オーディオ、汎用 －140 －140 －10 100 －10 －140 50 180 －4 －3 

2SA1725 オーディオ、汎用 －80 －80 －6 30 －10 －80 50 180 －4 －2 

2SA1746 チョッパレギュレータ、スイッチ、汎用 －70 －50 －12（パルス－20） 60 －10 －70 50  －1 －5 

2SA1859 オーディオ出力ドライバ、TV速度変調 －150 －150 －2 20 －10 －150 60 240 －10 －0.7 

2SA1859A オーディオ出力ドライバ、TV速度変調 －180 －180 －2 20 －10 －180 60 240 －10 －0.7 

2SA1860 オーディオ、汎用 －150 －150 －14 80 －100 －150 50 180 －4 －5 

2SA1907 オーディオ、汎用 －80 －80 －6 60 －10 －80 50 180 －4 －2 

2SA1908 オーディオ、汎用 －120 －120 －8 75 －10 －120 50 180 －4 －3 

2SA1909 オーディオ、汎用 －140 －140 －10 80 －10 －140 50 180 －4 －3 

2SA2151 オーディオ、汎用 －200 －200 －15 160 －10 －200 50 180 －4 －3 

2SA2151A オーディオ、汎用 －230 －230 －15 160 －10 －230 50 180 －4 －3 

2SA2223 オーディオ、汎用 －230 －230 －15 160 －10 －230 40 140 －4 －5 

2SB1257 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 －60 －60 －4（パルス－6） 25 －10 －60 2000  －4 －3 

2SB1258 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 －100 －100 －6（パルス－10） 30 －10 －100 1000  －2 －3 

2SB1259 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 －120 　－120 －10（パルス－15） 30 －10 －120 2000  －4 －5 

2SB1351 プリンタヘッド／ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 －60 －60 －12（パルス－20） 30 －10 －60 2000  －4 －10 

2SB1382 チョッパレギュレータ、DCモータ駆動、汎用 －120 －120 －16（パルス－26） 75 －10 －120 2000  －4 －8 

2SB1383 チョッパレギュレータ、DCモータ駆動、汎用 －120 －120 －25（パルス－40） 120 －10 －120 2000  －4 －12 

2SB1420 チョッパレギュレータ、DCモータ駆動、汎用 －120 －120 －16（パルス－26） 80 －10 －120 2000  －4 －8 

2SB1559 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －160 －150 －8 80 －100 －160 5000 30000 －4 －6 

2SB1560 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －160 －150 －10 100 －100 －160 5000 30000 －4 －7 

2SB1570 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －160 －150 －12 150 －100 －160 5000 30000 －4 －7 

2SB1587 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －160 －150 －8 75 －100 －160 5000 30000 －4 －6 

2SB1588 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －160 －150 －10 80 －100 －160 5000 30000 －4 －7 

2SB1647 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －150 －150 －15 130 －100 －150 5000 30000 －4 －10 

2SB1648 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －150 －150 －17 200 －100 －150 5000 30000 －4 －10 

2SB1649 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 －150 －150 －15 85 －100 －150 5000 30000 －4 －10

VCBO 

（V） 

VCEO 

（V） 

Ic 

（A） 

Pc 

（W） （μA） 
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電気的特性 

コンプリメンタリ 外形 

質量 

（g） 

ton 

（μS） 

条件 条件 tstg 

（μS） 

tf 

（μS） 

Cob

（pF） 

fT スイッチングタイム VCE（sat） VBE（sat） 

（V） 
max

（V） Ic IEIB MHz VCE
max （A） （A） （A） （V） 

 －2.0  －5 －0.5 60 －12 1 0.25typ 0.8typ 0.2typ 110typ 2SC2837 TO3P（MT-100） 

 －2.0  －5 －0.5 50 －12 2 0.25typ 0.85typ 0.2typ 400typ 2SC2921 MT-200 

 －2.0  －8 －0.8 40 －12 2 0.3typ 0.7typ 0.2typ 500typ 2SC2922 MT-200 

 －2.0  －5 －0.5 35 －12 2 0.35typ 1.5typ 0.3typ 500typ 2SC3263 TO3P（MT-100） 

 －2.0  －5 －0.5 35 －12 2 0.35typ 1.5typ 0.3typ 500typ 2SC3264 MT-200 

 －2.0  －5 －0.5 50 －12 2 0.25typ 0.85typ 0.2typ 400typ 2SC3284 TO3P（MT-100） 

 －2.0  －5 －0.5 40 －12 2 0.3typ 0.7typ 0.2typ 500typ 2SC3519 TO3P（MT-100） 

 －2.0  －5 －0.5 40 －12 2 0.3typ 0.7typ 0.2typ 500typ 2SC3519A TO3P（MT-100） 

 －0.5  －2 －0.2 15 －12 0.2 0.25typ 0.75typ 0.25typ 90typ 2SC3851 TO220F（FM20） 

 －0.5  －2 －0.2 15 －12 0.2 0.25typ 0.75typ 0.25typ 90typ 2SC3851A TO220F（FM20） 

 －2.0  －5 －0.5 20 －12 0.5 0.6typ 0.9typ 0.2typ 500typ 2SC3856 TO3P（MT-100） 

 －3.0  －10 －1 20 －12 0.5 0.3typ 0.9typ 0.2typ 400typ 2SC3857 MT-200 

 －2.5  －10 －1 20 －12 1 0.6typ 0.9typ 0.2typ 500typ 2SC3858 MT-200 

 －0.35  －6 －0.3 40 －12 0.5 0.4typ 0.4typ 0.2typ 330typ  TO220F（FM20） 

 －0.35  －6 －0.3 40 －12 0.5 0.4typ 0.4typ 0.2typ 330typ  TO220F（FM20） 

 －1.0  －0.7 －0.07 20 －12 0.2 0.4typ 1.5typ 0.5typ 60typ 2SC4381 TO220F（FM20） 

 －1.0  －0.7 －0.07 20 －12 0.2 0.4typ 1.5typ 0.5typ 60typ 2SC4382 TO220F（FM20） 

 －2.0  －5 －0.5 20 －12 0.5 0.6typ 0.9typ 0.2typ 500typ 2SC4388 TO3PF（FM100） 

 －1.5  －2 －0.2 20 －12 0.5 0.18typ 1.1typ 0.21typ 150typ 2SC4466 TO3P（MT-100） 

 －1.5  －3 －0.3 20 －12 0.5 0.14typ 1.4typ 0.21typ 300typ 2SC4467 TO3P（MT-100） 

 －0.5  －5 －0.5 20 －12 0.5 0.17typ 1.86typ 0.27typ 400typ 2SC4468 TO3P（MT-100） 

 －0.5  －2 －0.2 20 －12 0.5 0.18typ 1.1typ 0.21typ 150typ 2SC4511 TO220F（FM20） 

 －0.5 －1.2 －5 －0.08 25 －12 1 0.5typ 0.6typ 0.3typ 400typ  TO3PF（FM100） 

 －1.0  －0.7 －0.07 60 －12 0.7 0.5typ 1typ 0.5typ 30typ 2SC4883 TO220F（FM20） 

 －1.0  －0.7 －0.07 60 －12 0.7 0.5typ 1typ 0.5typ 30typ 2SC4883A TO220F（FM20） 

 －2.0  －5 －0.5 50 －12 2 0.25typ 0.85typ 0.2typ 400typ 2SC4886 TO3PF（FM100） 

 －0.5  －12 －0.2 20 －12 0.5 0.18typ 1.1typ 0.21typ 150typ 2SC5099 TO3PF（FM100） 

 －0.5  －3 －0.3 20 －12 0.5 0.14typ 1.4typ 0.21typ 300typ 2SC5100 TO3PF（FM100） 

 －0.5  －5 －0.5 20 －12 0.5 0.17typ 1.86typ 0.27typ 400typ 2SC5101 TO3PF（FM100） 

 －0.5  －5 －0.5 20 －12 －0.5 － － － 450typ 2SC6011 TO3P（MT-100） 

 －0.5  －5 －0.5 20 －12 －0.5 － － － 450typ 2SC6011A TO3P（MT-100） 

 －0.5  －5 －0.5 35 －12 2 － － － 500typ 2SC6145 TP3P（MT-100） 

 －1.5 －2.0 －3 －0.006 200 －12 0.2 0.4typ 0.8typ 0.6typ 75typ 2SD2014 TO220F（FM20） 

 －1.5 －2.0 －3 －0.006 100 －12 0.2 0.6typ 1.6typ 0.5typ 100typ 2SD1785 TO220F（FM20） 

 －1.5 －2.0 －5 －0.01 100 －12 0.2 0.6typ 1.6typ 0.5typ 145typ 2SD2081 TO220F（FM20） 

 －1.5 －2.0 －10 －0.02 130 －12 1 0.7typ 1.5typ 0.6typ 170typ  TO220F（FM20） 

 －1.5 －2.5 －8 －0.016 50 －12 1 0.8typ 1.8typ 1typ 350typ 2SD2082 TO3PF（FM100） 

 －1.8 －2.5 －12 －0.024 50 －12 1 1typ 3typ 1typ 230typ 2SD2083 TO3P（MT-100） 

 －1.5 －2.5 －8 －0.016 50 －12 1 1typ 3typ 1typ 350typ  TO3P（MT-100） 

 －2.5 －3.0 －6 －0.006 65 －12 1 0.7typ 3.6typ 0.9typ 160typ 2SD2389 TO3P（MT-100） 

 －2.5 －3.0 －7 －0.007 50 －12 2 0.8typ 3typ 1.2typ 230typ 2SD2390 TO3P（MT-100） 

 －2.5 －3.0 －7 －0.007 50 －12 2 0.8typ 3typ 1.2typ 230typ 2SD2401 MT-200 

 －2.5 －3.0 －6 －0.006 65 －12 1 0.7typ 3.6typ 0.9typ 160typ 2SD2438 TO3PF（FM100） 

 －2.5 －3.0 －7 －0.007 50 －12 2 0.8typ 3typ 1.2typ 230typ 2SD2439 TO3PF（FM100） 

 －2.5 －3.0 －10 －0.01 45 －12 2 0.7typ 1.6typ 1.1typ 320typ 2SD2560 TO3P（MT-100） 

 －2.5 －3.0 －10 －0.01 45 －12 2 0.7typ 1.6typ 1.1typ 320typ 2SD2561 MT-200 

 －2.5 －3.0 －10 －0.01 45 －12 2 0.7typ 1.6typ 1.1typ 320typ 2SD2562 TO3PF（FM100） 
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製品名 用途 

絶対最大定格 
ICBO
条件 
VCB 
（V） 

条件 

min max
 VCE Ic 
 （V） （A） 

hFE

2SC2837 オーディオ、汎用 150 150 10 100 100 150 50 180 4 3 

2SC2921 オーディオ、汎用 160 160 15 150 100 160 50 180 4 5 

2SC2922 オーディオ、汎用 180 180 17 200 100 180 30 180 4 8 

2SC3263 オーディオ、汎用 230 230 15 130 100 230 50 140 4 5 

2SC3264 オーディオ、汎用 230 230 17 200 100 230 50 140 4 5 

2SC3284 オーディオ、汎用 150 150 14 125 100 150 50 180 4 5 

2SC3519 オーディオ、汎用 160 160 15 130 100 160 50 180 4 5 

2SC3519A オーディオ、汎用 180 180 15 130 100 180 50 180 4 5 

2SC3835 加湿器、DC-DCコンバータ、汎用 200 120 7（パルス14） 70 100 200 70 220 4 3 

2SC3851 オーディオ、PPC高圧電源、汎用 80 60 4 25 100 80 40 320 4 1 

2SC3851A オーディオ、PPC高圧電源、汎用 100 80 4 25 100 100 40 320 4 1 

2SC3852 ソレノイド／モータ駆動／シリーズレギュレータ、汎用 80 60 3 25 10 80 500  4 0.5 

2SC3852A ソレノイド／モータ駆動／シリーズレギュレータ、汎用 100 80 3 25 10 100 500  4 0.5 

2SC3856 オーディオ、汎用 200 180 15 130 100 200 80 180 4 3 

2SC3857 オーディオ、汎用 200 200 15 150 100 200 50 180 4 5 

2SC3858 オーディオ、汎用 200 200 17 200 100 200 50 180 4 8 

2SC3927 スイッチングレギュレータ、汎用 900 550 10（パルス15） 120 100 800 10 28 4 5 

2SC4024 DC-DCコンバータ、非常灯用インバータ、汎用 100 50 10 35 100 100 300 1600 4 1 

2SC4131 DC-DCコンバータ、非常灯用インバータ、汎用 100 50 15（パルス20） 60 10 100 60 360 1 5 

2SC4138 スイッチングレギュレータ、汎用 500 400 10（パルス20） 80 100 500 10 30 4 6 

2SC4140 スイッチングレギュレータ、汎用 500 400 18（パルス36） 130 100 500 10 30 4 10 

2SC4153 加湿器、DC-DCコンバータ、汎用 200 120 7（パルス14） 30 100 200 70 220 4 3 

2SC4300 スイッチングレギュレータ、汎用 900 800 5（パルス10） 75 100 800 10 30 4 2 

2SC4301 スイッチングレギュレータ、照明用インバータ、汎用 900 800 7（パルス14） 80 100 800 10 30 4 3 

2SC4304 スイッチングレギュレータ、汎用 900 800 3（パルス6） 35 100 800 10 30 4 0.7 

2SC4381 TV垂直出力、オーディオ出力ドライバ、汎用 150 150 2 25 10 150 60  10 0.7 

2SC4382 TV垂直出力、オーディオ出力ドライバ、汎用 200 200 2 25 10 200 60  10 0.7 

2SC4388 オーディオ、汎用 200 180 15 85 10 200 50 180 4 3 

2SC4445 スイッチングレギュレータ、汎用 900 800 3（パルス6） 60 100 800 10 30 4 0.7 

2SC4466 オーディオ、汎用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2 

2SC4467 オーディオ、汎用 160 120 8 80 10 160 50 180 4 3 

2SC4468 オーディオ、汎用 200 140 10 100 10 200 50 180 4 3 

2SC4495 オーディオ温度補償用、汎用 80 50 3 25 10 80 500  4 0.5 

2SC4511 オーディオ、汎用 120 80 6 30 10 120 50 180 4 2 

2SC4518 スイッチングレギュレータ、照明用インバータ、汎用 900 550 5（パルス10） 35 100 800 10 25 4 1.8 

2SC4518A スイッチングレギュレータ、照明用インバータ、汎用 1000 550 5（パルス10） 35 100 800 10 25 4 1.8 

2SC4546 スイッチングレギュレータ、照明用インバータ、汎用 600 400 7（パルス14） 30 100 600 10 25 4 3 

2SC4706 スイッチングレギュレータ、汎用 900 600 14（パルス28） 130 100 800 10 25 4 7 

2SC4883 オーディオ出力ドライバ、TV速度変調 150 150 2 20 10 150 60 240 10 0.7 

2SC4883A オーディオ出力ドライバ、TV速度変調 180 180 2 20 10 180 60 240 10 0.7 

2SC4886 オーディオ、汎用 150 150 14 80 100 150 50 180 4 5 

2SC5071 スイッチングレギュレータ、汎用 500 400 12（パルス24） 100 100 500 10 30 4 7 

2SC5099 オーディオ、汎用 120 80 6 60 10 120 50 180 4 2 

2SC5100 オーディオ、汎用 160 120 8 75 10 160 50 180 4 3 

2SC5101 オーディオ、汎用 200 140 10 80 10 200 50 180 4 3 

2SC5130 スイッチングレギュレータ、汎用 600 400 5（パルス10） 30 100 500 10 30 4 1.5 

2SC5287 スイッチングレギュレータ、汎用 900 550 5（パルス10） 80 100 800 10 25 4 1.8 

2SC6011 オーディオ、汎用 200 200 15 160 10 200 50 180 4 3 

2SC6011A オーディオ、汎用 230 230 15 160 10 230 50 180 4 3 

2SC6145 オーディオ、汎用 230 230 15 160 10 230 40 140 4 5

VCBO 

（V） 

VCEO 

（V） 

Ic 

（A） 

Pc 

（W） （μA） 
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質量 

（g） 

電気的特性 

コンプリメンタリ 外形 ton 

（μS） 

条件 条件 tstg 

（μS） 

tf 

（μS） 

Cob

（pF） 

fT スイッチングタイム VCE（sat） VBE（sat） 

（V） 
max

（V） Ic IEIB MHz VCE
max （A） （A） （A） （V） 

 2.0  5 0.5 70 12 －1 0.2typ 1.4typ 0.35typ 60typ 2SA1186 TO3P（MT-100）  

 2.0  5 0.5 60 12 －2 0.2typ 1.5typ 0.35typ 200typ 2SA1215 MT-200 

 2.0  8 0.8 50 12 －2 0.2typ 1.3typ 0.45typ 250typ 2SA1216 MT-200 

 2.0  5 0.5 60 12 －2 0.3typ 2.4typ 0.5typ 250typ 2SA1294 TO3P（MT-100） 

 2.0  5 0.5 60 12 －2 0.3typ 2.4typ 0.5typ 250typ 2SA1295 MT-200 

 2.0  5 0.5 60 12 －2 0.2typ 1.5typ 0.35typ 200typ 2SA1303 TO3P（MT-100） 

 2.0  5 0.5 50 12 －2 0.2typ 1.3typ 0.45typ 250typ 2SA1386 TO3P（MT-100） 

 2.0  5 0.5 50 12 －2 0.2typ 1.3typ 0.45typ 250typ 2SA1386A TO3P（MT-100） 

 0.5 1.2 3 0.3 30 12 －0.5 0.5max 3max 0.5max 110typ  TO3P（MT-100） 

 0.5  2 0.2 15 12 －0.2 0.2typ 1typ 0.3typ 60typ 2SA1488 TO220F（FM20） 

 0.5  2 0.2 15 12 －0.2 0.2typ 1typ 0.3typ 60typ 2SA1488A TO220F（FM20） 

 0.5  2 0.05 15 12 －0.2 0.8typ 3typ 1.2typ 50typ  TO220F（FM20） 

 0.5  2 0.05 15 12 －0.2 0.8typ 3typ 1.2typ 50typ  TO220F（FM20） 

 2.0  5 0.5 20 12 －0.5 0.5typ 1.8typ 0.6typ 300typ 2SA1492 TO3P（MT-100） 

 3.0  10 1 20 12 －0.5 0.3typ 2.4typ 0.4typ 250typ 2SA1493 MT-200 

 2.5  10 1 20 12 －1 0.5typ 1.8typ 0.6typ 300typ 2SA1494 MT-200 

 0.5 1.2 5 1 6 12 －1 1max 5max 0.5max 105typ  TO3P（MT-100） 

 0.5  5 0.1 24 12 －0.5 0.5typ 2typ 0.5typ 150typ  TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 5 0.08 18 12 －1 0.5typ 2typ 0.4typ 210typ  TO3PF（FM100） 

 0.5 1.3 6 1.2 10 12 －0.7 1max 3max 0.5max 85typ  TO3P（MT-100） 

 0.5 1.3 10 2 10 12 －2.0 1max 3max 0.5max 165typ  TO3P（MT-100） 

 0.5 1.2 3 0.3 30 12 －0.5 0.5max 3max 0.5max 110typ  TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 2 0.4 6 12 －0.5 1max 5max 1max 75typ  TO3PF（FM100） 

 0.5 1.2 3 0.6 6 12 －1 1max 5max 1max 105typ  TO3PF（FM100） 

 0.5 1.2 7 0.14 15 12 －0.3 0.7max 4max 0.7max 50typ  TO220F（FM20） 

 1.0  7 0.07 15 12 －0.2 1typ 3typ 1.5typ 35 2SA1667 TO220F（FM20） 

 1.0  7 0.07 15 12 －0.2 1typ 3typ 1.5typ 35 2SA1668 TO220F（FM20） 

 2.0  5 0.5 20 12 －0.5 0.5max 1.8max 0.6max 300 2SA1673 TO3PF（FM100） 

 0.5 1.2 0.7 0.14 15 12 －0.3 0.7max 4max 0.7max 50  TO3PF（FM100） 

 1.5  2 0.2 20 12 －0.5 0.16typ 2.6typ 0.34typ 110 2SA1693 TO3P（MT-100） 

 1.5  3 0.3 20 12 －0.5 0.13typ 3.5typ 0.32typ 200 2SA1694 TO3P（MT-100） 

 0.5  5 0.5 20 12 －0.5 0.24typ 4.32typ 0.4typ 250 2SA1695 TO3P（MT-100） 

 0.5  4 0.02 40 12 －0.1 0.45typ 1.6typ 0.85typ 30  TO220F（FM20） 

 0.5  2 0.2 20 12 －0.5 0.16typ 2.6typ 0.34typ 110 2SA1725 TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 －0.35 0.7max 4max 0.5max 50  TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 －0.35 0.7max 4max 0.5max 50  TO220F（FM20） 

 0.7 1.3 3 0.6 10 12 －0.5 0.5max 2max 0.15max 55  TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 7 1.4 6 12 －1.5 1max 5max 0.7max 160  TO3P（MT-100） 

 1.0  0.7 0.07 120 12 －0.7 0.5typ 1.5typ 0.5typ 30 2SA1859 TO220F（FM20） 

 1.0  0.7 0.07 120 12 －0.7 0.5typ 1.5typ 0.5typ 30 2SA1859A TO220F（FM20） 

 2.0  5 0.5 60 12 －2 0.26typ 1.5typ 0.35typ 200 2SA1860 TO3PF（FM100） 

 0.5 1.3 7 1.4 10 12 －1 1max 3max 0.5max 105  TO3P（MT-100） 

 0.5  2 0.2 20 12 －0.5 0.16typ 2.6typ 0.34typ 110 2SA1907 TO3PF（FM100） 

 0.5  3 0.3 20 12 －0.5 0.13typ 3.5typ 0.32typ 200 2SA1908 TO3PF（FM100） 

 0.5  5 0.5 20 12 －0.5 0.24typ 4.32typ 0.4typ 250 2SA1909 TO3PF（FM100） 

 0.5 1.3 1.5 0.3 20 12 －0.3 1max 2max 0.3max 30  TO220F（FM20） 

 0.5 1.2 1.8 0.36 6 12 －0.35 0.7max 4max 0.5max 50  TO3P（MT-100） 

 0.5  5 0.5 20 12 －0.5 － － － 270 2SA2151 TO3P（MT-100） 

 0.5  5 0.5 20 12 －0.5 － － － 270 2SA2151A TO3P（MT-100） 

 0.5  5 0.5 60 12 －2 － － － 250 2SA2223 TP3P（MT-100） 
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製品名 用途 

絶対最大定格 
ICBO
条件 
VCB 
（V） 

条件 

min max
 VCE Ic 
 （V） （A） 

hFE

2SD1785 ソレノイド／リレー／モータ駆動／シリーズレギュレータ、汎用 120 120 6（パルス10） 30 10 120 2000  2 3 

2SD1796 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 60±10 60±10 4 25 10 50 2000  4 3 

2SD2014 ソレノイド／リレー／モータ駆動／シリーズレギュレータ、汎用 120 80 4 25 10 120 2000  2 3 

2SD2015 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 150 120 4 25 10 150 2000  2 2 

2SD2016 イグナイタ、リレー、汎用 200 200 3 25 10 200 1000 15000 4 1 

2SD2017 ソレノイド／リレー／モータ駆動、汎用 300 250 6 35 100 300 2000  2 2 

2SD2045 ソレノイド／モータ駆動、汎用 120 120 6（パルス10） 50 10 120 2000  2 3 

2SD2081 ソレノイド／モータ駆動、汎用 120 120 10（パルス15） 30 10 120 2000  4 5 

2SD2082 ソレノイド／モータ駆動、汎用 120 120 16（パルス26） 75 10 120 2000  4 8 

2SD2083 ソレノイド／モータ駆動、汎用 120 120 25（パルス40） 120 10 120 2000  4 12 

2SD2141 イグナイタ、ソレノイド、モータ駆動、汎用 380±50 380±50 6（パルス10） 35 10 330 1500  2 3 

2SD2389 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 160 150 8 80 100 160 5000 30000 4 6 

2SD2390 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 160 150 10 100 100 160 5000 30000 4 7 

2SD2401 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 160 150 12 150 100 160 5000 30000 4 7 

2SD2438 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 160 150 8 75 100 160 5000 30000 4 6 

2SD2439 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 160 150 10 80 100 160 5000 30000 4 7 

2SD2560 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 150 150 15 130 100 150 5000 30000 4 10 

2SD2561 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 150 150 17 200 100 150 5000 30000 4 10 

2SD2562 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 150 150 15 85 100 150 5000 30000 4 10 

2SD2641 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5 

2SD2642 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 110 110 6 30 100 110 5000 30000 4 5 

2SD2643 オーディオ、シリーズレギュレータ、汎用 110 110 6 60 100 110 5000 30000 4 5 

STD01N オーディオ 150  150  10 100 100 150  5000 20000  4 6 

STD01P  オーディオ －150 －150 －10 100 －100 －150 5000  20000 －4 －6 

STD03N オーディオ 160 160 15 160 100 160 5000 20000 4 10 

STD03P オーディオ －160 －160 －15 160 －100 －160 5000 20000 －4 －10

VCBO 

（V） 

VCEO 

（V） 

Ic 

（A） 

Pc 

（W） （μA） 
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2-1 トランジスタ

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

6.5 

2.0 

6.5 

6.0 

2.0 

6.0 

6.0 

18.4 

6.5 

6.5 

6.0 

18.4 

6.5 

6.0 

2.0 

6.5 

6.2 

6.2 

6.2 

6.2

電気的特性 

コンプリメンタリ 外形 

質量 

（g） 

ton 

（μS） 

条件 条件 tstg 

（μS） 

tf 

（μS） 

Cob

（pF） 

fT スイッチングタイム VCE（sat） VBE（sat） 

（V） 
max

（V） Ic IEIB MHz VCE
max （A） （A） （A） （V） 

 1.5  2 3mA 100 12 －0.1 0.5typ 5.5typ 1.5typ 70 2SB1258 TO220F（FM20） 

 1.5  3 10mA 60 12 －0.2 1typ 4typ 1.5typ 45  TO220F（FM20） 

 1.5 2.0 3 3mA 75 12 －0.1 1typ 4typ 1.5typ 45 2SB1257 TO220F（FM20） 

 1.5 2.0 2 2mA 40 12 －0.1 0.6typ 5typ 2typ 40  TO220F（FM20） 

 1.5 2.0 1 1.5mA 90 12 －0.1    40  TO220F（FM20） 

 1.5 2.0 2 2mA 20 12 －1 0.6typ 16typ 3typ 65  TO220F（FM20） 

 1.5 2.0 3 3mA 50 12 －1 0.5typ 5.5typ 1.5typ 70  TO3PF（FM100） 

 1.5 2.0 5 5mA 60 12 －0.5    95 2SB1259 TO220F（FM20） 

 1.5 2.5 8 16mA 20 12 －1 0.6typ 7typ 1.5typ 210 2SB1382 TO3PF（FM100） 

 1.8 2.5 12 24mA 20 12 －1 1typ 6typ 1typ 340 2SB1383 TO3P（MT-100） 

 1.5  4 20mA 20 12 －0.5    95  TO220F（FM20） 

 2.5 3.0 6 6mA 80 12 －1 0.6typ 10typ 0.9typ 85 2SB1559 TO3P（MT-100） 

 2.5 3.0 7 7mA 55 12 －2 0.5typ 10typ 1.1typ 95 2SB1560 TO3P（MT-100） 

 2.5 3.0 7 7mA 55 12 －2 0.5typ 10typ 1.1typ 95 2SB1570 MT-200 

 2.5 3.0 6 6mA 80 12 －1 0.6typ 10typ 0.9typ 85 2SB1587 TO3PF（FM100） 

 2.5 3.0 7 7mA 55 12 －2 0.5typ 10typ 1.1typ 95 2SB1588 TO3PF（FM100） 

 2.5 3.0 10 10mA 70 12 －2 0.8typ 4typ 1.2typ 120 2SB1647 TO3P（MT-100） 

 2.5 3.0 10 10mA 70 12 －2 0.8typ 4typ 1.2typ 120 2SB1648 MT-200 

 2.5 3.0 10 10mA 70 12 －2 0.8typ 4typ 1.2typ 120 2SB1649 TO3PF（FM100） 

 2.5 3.0 5 5mA 60 12 －2 0.8typ 6.2typ 1.1typ 55 2SB1685 TO3P（MT-100） 

 2.5 3.0 5 5mA 60 12 －0.5 0.8typ 6.2typ 1.1typ 55 2SB1686 TO220F（FM20） 

 2.5 3.0 5 5mA 60 12 －0.5 0.8typ 6.2typ 1.1typ 55 2SB1687 TO3PF（FM100） 

 2．0              2．5 6 6mA        STD01P TO3P-5Pin 

 －2．0 　　  －2．5 －6 －6mA        STD01N TO3P-5Pin 

 2.0              2.5 10 10mA        STD03P TO3P-5pin 

 －2.0           －2.5 －10 －10mA        STD03N TO3P-5pin
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VDSS順

2-2 MOS FET

早　見　表早　見　表

VDSS
（V）

40

50

60

100

200

250

280
300
330

450

500
600
900

RDS（ON）
（Ω）max

6.0m
6.0m
9m
10m
13m
15m
15m
6.0m
6.0m
14m
28m
80m
0.175
53m
53m
0.175
43m
75m
95m
95m
0.25
53m
65m
63m
1.1
2.8
1.5
3.8
5.0

ID
（A）

±70
±70
±60
±75
±50
±50
±50
±70
±70
±60
±30
±20
±12
±45
±45
±18
±50
±25
±20
±20
±18
±40
±30
±30
±7
±3
±5
±2
±3

PD
（W）

80
100
60
40
35
35
85
90
130
60
40
35
30
40
95
35
85
40
40
40
35
85
85
85
35
30
30
30
30

製品名

2SK3800
2SK3801
FKV460S
FKV575
FKV550T
FKV550N
EKV550
2SK3710A
2SK3711
FKV660S
2SK2420
2SK2779
2SK2778
FKP202
SKP202
2SK3003
FKP250A
FKP252
FKP253
SKP253
2SK3004
FKP280A
FKP300A
FKP330C
2SK2701A
2SK2803
2SK3199
2SK2848
2SK2943

外形

TO220S（面実装）
TO3P（MT100）
TO220S（面実装）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220
TO220S（面実装）
TO3P（MT100）
TO220S（面実装）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO263（面実装）
TO220F（FM20）
TO3PF（FM100）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO263（面実装）
TO220F（FM20）
TO3PF（FM100）
TO3PF（FM100）
TO3PF（FM100）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
TO220F（FM20）
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2-2 MOS FET

品名順仕様一覧

製品名 

絶対最大定格 

VDSS

（V） 

VGSS

（V） 

ID

（A） 

ID（pulse） 

（A） 

PD

（W） 

EAS 
 

（mJ） 

IGSS IDSS VTH

（nA） 
max

条件 
VGS
（V） 

（μA） 
min max

条件 
VDS
（V） min max

条件 
VDS
（V） 

ID
（μA） 

（V） 

2SK2420 60 ±20 ±30 ±120 40 38 ±100 ±20  100 60 2.0 4.0 10 250 

2SK2701A 450 ±30 ±7 ±28 35 130 ±100 ±30  100 450 2.0 4.0 10 1m 

2SK2778 100 ±20 ±12 ±48 30 70 ±100 ±20  100 100 1.0 2.0 10 250 

2SK2779 100 ±20 ±20 ±80 35 200 ±100 ±20  100 100 1.0 2.0 10 250 

2SK2803 450 ±30 ±3 ±12 30 30 ±100 ±30  100 450 2.0 4.0 10 1m 

2SK2848 600 ±30 ±2 ±8 30 10 ±100 ±30  100 600 2.0 4.0 10 250 

2SK2943 900 ±30 ±3 ±12 30 60 ±100 ±30  100 900 2.0 4.0 10 1m 

2SK3003 200 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20  100 200 2.0 4.0 10 1m 

2SK3004 250 ±20 ±18 ±72 35 120 ±100 ±20  100 250 2.0 4.0 10 1m 

2SK3199 500 ±30 ±5 ±20 30 35 ±100 ±30  100 500 2.0 4.0 10 1m 

2SK3710A 60 ±20 ±70 ±140 90 468 ±10μ ±15  100 60 2.0 4.0 10 1m 

2SK3711 60 ±20 ±70 ±140 130  ±10μ ＋15  100 60 2.0 4.0 10 1m 

2SK3800 40 ±20 ±70 ±140 80 400 ±10 ±15  100 40 2.0 4.0 10 1m 

2SK3801 40 ±20 ±70 ±140 100 400 ±10 ±15  100 40 2.0 4.0 10 1m 

EKV550 50 ±20 ±50 ±150 85 150 ±10μ ±20  100 50 3.0 4.2 10 250 

FKP202 200 ±30 ±45 ±180 40 200 ±100 ±30  100 200 3.0 4.5 10 1m 

FKP250A 250 ±30 ±50 ±200 85 400 ±100 ±30  100 250 3.0 4.5 10 1m 

FKP252 250 ±30 ±25 ±100 40 200 ±100 ±30  100 250 3.0 4.5 10 1m 

FKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30  100 250 3.0 4.5 10 1m 

FKP280A 280 ±30 ±40 ±160 85 400 ±100 ±30  100 280 3.0 4.5 10 1m 

FKP300A 300 ±30 ±30 ±120 85 400 ±100 ±30  100 300 3.0 4.5 10 1m 

FKP330C 330 ±30 ±30 ±120 85 500 ±100 ±30  100 330 3.0 4.5 10 1m 

FKV460S 40 ＋20, －10 ±60 ±180 60  ＋10, －5μ ＋20, －10  100 40 1.0 2.5 10 250 

FKV550T 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10μ ±20  100 50 1.0 2.5 10 250 

FKV550N 50 ±20 ±50 ±150 35 150 ±10μ ±20  100 50 3.0 4.2 10 250 

FKV575 50 ±20 ±75 ±200 40 300 ±100 ±20  100 50 3.0 4.5 10 250 

FKV660S 60 ＋20, －10 ±60 ±180 60  ＋10, －5μ ＋20, －10  100 60 1.0 2.5 10 250 

SKP202 200 ±30 ±45 ±180 95 200 ±100 ±30  100 200 3.0 4.5 10 1m 

SKP253 250 ±30 ±20 ± 80 40 160 ±100 ±30  100 250 3.0 4.5 10 1m
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2-2 MOS FET

電気的特性 

外形 

質量 

（g） 

Re（yfs） RDS（ON） 
条件 

VDS 
（V） 

ID 
（A） min typ

（S） 
条件 

VDS 
（V） 

（Ω） 
条件 

VGS 
（V） 

ID 
（A） typ max

条件 
VGS 
（V） 

（Ω） 
typ max

 13 20 10 15 2200  0 25 

 3.5 5 20 3.5 720 62 0 10 

 7 11 10 6 740 75 0 10 

 12 20 10 10 1630 180 0 10 

 1.5 2.1 20 1.5 340 26 0 10 

 1.2 1.7 20 1 290 30 0 10 

 1.8 2.8 20 1.5 600 40 0 10 

 7 11 10 9 850 250 0 10 

 7 11 10 9 850 250 0 10 

 3.5 5.2 20 2.5 650 110 0 10 

 30 80 10 35 8000 1000 0 10 

 30 80 10 35 8000 1000 0 10 

 30 50 10 35 5100 860 0 10 

 30 50 10 35 5100 860 0 10 

 17  10 25 2000 500 0 10 

 18 28 10 22 2000 80 0 25 

 30 42 10 25 3800 210 0 25 

 13 21 10 12 2000 70 0 25 

 8 17 10 10 1600 50 0 25 

 25 38 10 20 3800 190 0 25 

 20 33 10 15 3800 180 0 25 

 23 37 10 15 4600 220 0 25 

 20  10 25 2800 600 0 10 

 20  10 25 2700 500 0 10 

 17  10 25 2000 500 0 10 

 30  10 37 3200 750 0 10 

 20  10 25 2500 150 0 10 

 18 28 10 22 2000 80 0 25 

 8 17 10 10 1600 50 0 25

 21m 28m 10 15     TO220F（FM20） 

 0.84 1.1 10 3.5     TO220F（FM20） 

 105m 175m 10 6 130m 220m 4 6 TO220F（FM20） 

 60m 80m 10 10 75m 95m 4 10 TO220F（FM20） 

 2.1 2.8 10 1.5     TO220F（FM20） 

 3 3.8 10 1     TO220F（FM20） 

 4 5 10 1.5     TO220F（FM20） 

 130m 175m 10 9     TO220F（FM20） 

 0.2 0.25 10 9     TO220F（FM20） 

 1.2 1.5 10 2.5     TO220F（FM20） 

 5m 6m 10 35     TO220S（面実装） 

 5m 6m 10 35     TO3P（MT100） 

 5m 6m 10 35     TO220S（面実装） 

 5m 6m 10 35     TO3P（MT100） 

 12m 15m 10 25     TO220 

 45m 53m 10 22     TO220F(FM20) 

 37m 43m 10 25     TO3PF(FM100) 

 68m 75m 10 12     TO220F(FM20) 

 86m 95m 10 10     TO220F(FM20) 

 46m 53m 10 20     TO3PF(FM100) 

 57m 65m 10 15     TO3PF(FM100) 

 50m 63m 10 15     TO3PF(FM100) 

 7m 9m 10 25     TO220S（面実装） 

 10m 13m 10 25     TO220F（FM20） 

 12m 15m 10 25     TO220F（FM20） 

 7m 10m 10 37     TO220F（FM20） 

 11m 14m 10 25     TO220S（面実装） 

 45m 53m 10 22     TO263(面実装) 

 86m 95m 10 10     TO263(面実装)

Ciss 
 

（pF） 
typ

Crss 
 

（pF） 
typ

VGS 
（V） 

ID 
（A） 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.5 

6.0 

1.4 

6.0 

2.0 

2.0 

6.5 

2.0 

2.0 

6.5 

6.5 

6.5 

1.5 

2.0 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.5
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VCES順

2-3 IGBT

早　見　表早　見　表

VCES IC PC
製品名 外形

（V） （A） （W）
330 20 35 FGT312 TO220F（FM20）
330 30 35 FGT313 TO220F（FM20）
400 20 35 FGT412 TO220F（FM20）
600 20 35 FGT612 TO220F（FM20）
600 30 60 FGM603 TO3PF（FM100）
600 50 150 MGD623N TO3P（MT100）
600 50 150 MGD623S TO3P（MT100）
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2-3 IGBT

品名順仕様一覧

品名 

絶対最大定格（Ta＝25℃） 

VCES

（V） 

VGE

（V） 

IC

（A） 

ID（pulse） 

（A） 

PC 
（Ta＝25℃） 

（W） 

IGES ICES VGE（th） Cies Coes Cres

（nA） 
max

（V） 
min max

（V） 
typ

（pF） 
typ

（pF） 
typ

（pF） 
typmax

条件 
VGE
（V） 

IC
条件 
VCE

VCE（sat） 

IC
条件 
VGE

（V） （mA） （V） （A） （V） 
（μA） 
max

条件 
VCE

条件 
VCE VGE
（V） （V） 

FGM603 600 ±20 30 90 60 ±100 ±20 100 600 4 7 1 10 1.6 2.0 

FGT312 330 ±30 20 120 35 ±100 ±30 100 330 3 6 1 10 1.3 1.7 

FGT313 330 ±30 30 200 35 ±100 ±30 100 330 3 6 1 10 1.3 1.7 

FGT412 400 ±30 20 120 35 ±100 ±30 100 400 3 6 1 10 1.4 1.8 

FGT612 600 ±30 20 120 35 ±100 ±30 100 600 3 6 1 10 1.6 2.0 

MGD623N 600 ±30 50 100 150 ±100 ±30 100 600 3 6 1 10 1.7 2.3 

MGD623S 600 ±30 50 100 150 ±100 ±30 100 600 3 6 1 10 1.8 2.4

 30 15 4600 110 80 20 0 

 20 15 1200 130 65 20 0 

 30 15 2400 110 60 30 0 

 20 15 1200 120 65 20 0 

 20 15 1200 80 40 20 0 

 50 15 2500 150 80 20 0 

 50 15 2500 150 80 20 0
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2-3 IGBT

電気的特性（Ta＝25℃） 

外形 

質量 

（g） 

td（on） VF trr
条件 

typ
（ns） 

tr

typ
（ns） 

td（off） 

typ
（ns） 

tf

typ
（ns） 

Qg

typ
（nC） 

Qge

typ
（nC） 

Qgc

typ
（nC） 

条件 
（V） 

条件 条件 
（μs） 
typtyp max

 130 70 340 200 30 300 L Load 120 30 30 30 300 15 

 15 30 55 210 20 150 R Load 35 8 10 20 150 15 

 20 90 90 180 60 250 R Load 65 10 20 60 250 15 

 15 35 55 220 20 200 R Load 35 8 10 20 200 15 

 25 60 70 190 20 300 R Load 35 6 9 20 300 15 

 75 70 250 200 50 300 L Load 65 15 20 50 300 15 

 75 70 250 120 50 300 L Load 65 15 20 50 300 15

       TO3PF（FM100） 6.5  

       TO220F（FM20） 2.0  

       TO220F（FM20） 2.0  

       TO220F（FM20） 2.0  

       TO220F（FM20） 2.0  

 1.2 1.6 30 0.3 30 100 TO3P（MT100） 6.0 Di内蔵 

 1.2 1.6 30 0.3 30 100 TO3P（MT100） 6.0 Di内蔵 

ID 
（A） 

VCE 
（V） 

IC 
（A） 

VCE 
（V） 

VGE 
（V） 

IF 
（A） 

di/dt 
（A/μs） 

IF 
（A） 
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品　名 区　分 回路数 VCEO・VDSS（V）・VCES（V） IC・ID（A） hFE（min） RDS（ON）max（Ω） 外　形 質量（g）

品名順仕様一覧

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

SDA05 3相モータドライブ用 3 －60 －4 2000 SMD16Pin 1.1

SDC03 シンクドライブ用 4 60±10 1.5 2000 SMD16Pin 1.1

SDC04 シンクドライブ用 4 100±15 1.5 2000 SMD16Pin 1.1

SDC06 シンクドライブ用 4 30～45 2 400 SMD16Pin 1.1

SDC07 3相モータドライブ用 3 60 4 2000 SMD16Pin 1.1

SDH02 シンクドライブ用 4 100 1.5 2000 SMD16Pin 1.1

SLA4030 シンクドライブ用 4 100 4 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4031 シンクドライブ用 4 120 4 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4041 シンクドライブ用 4 200 3 1000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4051 シンクドライブ用 9 120 2 2000 SIP21Pinフィン付 6.0

SLA4052 シンクドライブ用 9 120 3 2000 SIP21Pinフィン付 6.0

SLA4060 シンクドライブ用 4 120 5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4061 シンクドライブ用 4 120 5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4070 ソースドライブ用 4 －100 －5 1000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4071 ソースドライブ用 4 －100 －5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA4390 Hブリッジ 4 ±100 ±5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5022 3相モータドライブ用 6 ±60 ±6 2000 0.22 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5037 シンクドライブ用 4 100 10 0.08 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5041 シンクドライブ用 4 200 10 0.175 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5059 3相モータドライブ用 6 ±60 ±4 0.55 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5060 3相モータドライブ用 6 ±60 ±6 0.22 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5061 3相モータドライブ用 6 ±60 ±10 0.14 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5064 3相モータドライブ用 6 ±60 ±10 0.14 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5065 5相モータドライブ用 4 60 7 0.1 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5068 5相モータドライブ用 6 60 7 0.1 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5073 5相モータドライブ用 6 60 5 0.3 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5074 5相モータドライブ用 4 60 5 0.3 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5075 3相モータドライブ用 6 500 ±5 1.4 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5085 シンクドライブ用 5 60 5 0.22 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5086 ソースドライブ用 5 －60 －5 0.22 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA5096 3相モータドライブ用 6 55 8 0.08 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5201 3相モータドライブ用 6 600 7 1.85typ（VCE（sat）） SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5212 3相モータドライブ用 6 35 ±8 0.07 SIP15Pinフィン付 6.0

SLA5222 部分PFC用 1＋Di×4 600 30 1.3typ（VCE（sat）） SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6012 3相モータドライブ用 6 ±60 ±4 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6020 3相モータドライブ用 6 ±100 ±5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6022 3相モータドライブ用 6 ±80 ±5 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6023 3相モータドライブ用 6 ±60 ±6 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6024 3相モータドライブ用 6 ±60 ±8 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SLA6026 3相モータドライブ用 6 ±60 ±10 2000 SIP12Pinフィン付 6.0

SMA4020 ソースドライブ用 4 －60 －4 2000 SIP12Pin 4.0

SMA4021 ソースドライブ用 4 －60 －3 2000 SIP12Pin 4.0

SMA4030 シンクドライブ用 4 100 3 2000 SIP12Pin 4.0

SMA4032 シンクドライブ用 4 100 3 2000 SIP12Pin 4.0

SMA4033 シンクドライブ用 4 100 2 2000 SIP12Pin 4.0

SMA4036 シンクドライブ用 6 120 2 2000 SIP12Pin 4.0

SMA5106 シンクドライブ用 4 100 4 0.55 SIP12Pin 4.0

SMA5112 3相モータドライブ用 6 250 7 0.5 SIP12Pin 4.0

SMA5117 3相モータドライブ用 6 250 7 0.25 SIP12Pin 4.0

SMA5118 3相モータドライブ用 6 500 ±5 1.4 SIP12Pin 4.0

SMA5125 3相モータドライブ用 6 ±60 ±10 0.14 SIP12Pin 4.0

SMA5127 3相モータドライブ用 6 ±60 ±4 0.55 SIP12Pin 4.0

SMA5130 3相モータドライブ用 6 250 2.5 2000 0.9 SIP15Pin 4.0

SMA5131 3相モータドライブ用 6 250 2 1.8 SIP12Pin 4.0

SMA5132 3相モータドライブ用 6 500 1.5 4 SIP12Pin 4.0

SMA5133 3相モータドライブ用 6 500 2.5 2 SIP12Pin 4.0
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品　名 区　分 回路数 VCEO・VDSS（V）・VCES（V） IC・ID（A） hFE（min） RDS（ON）max（Ω） 外　形 質量（g）

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

SMA6010 3相モータドライブ用 6 ±60 ±4 2000 SIP12Pin 4.0

SMA6080 3相モータドライブ用 6 ±60 ±2 2000 SIP12Pin 4.0

SMA6511 ステッピングモータ2電源駆動用 5 100±15/－60 1.5/－3 2000 SIP12Pin 4.0

STA301A シンクドライブ用 3 60±10 4 1000 SIP8Pin 2.0

STA302A ソースドライブ用/3相モータドライブ用 3 －50 －4 1000 SIP8Pin 2.0

STA303A シンクドライブ用/3相モータドライブ用 3 100 4 1000 SIP8Pin 2.0

STA322A ソースドライブ用 3 －50 －3 100 SIP8Pin 2.0

STA401A シンクドライブ用 4 60±10 4 1000 SIP10Pin 2.6

STA402A ソースドライブ用 4 －50 －4 1000 SIP10Pin 2.6

STA403A シンクドライブ用 4 100 4 1000 SIP10Pin 2.6

STA404A シンクドライブ用 4 200 3 1000 SIP10Pin 2.6

STA406A シンクドライブ用 4 60±10 6 2000 SIP10Pin 2.6

STA408A ソースドライブ用 4 －120 －4 2000 SIP10Pin 2.6

STA412A シンクドライブ用 4 60 3 300 SIP10Pin 2.6

STA413A シンクドライブ用 4 35±5 3 500 SIP10Pin 2.6

STA421A ソースドライブ用 4 －60 －3 40 SIP10Pin 2.6

STA431A Hブリッジ 4 ±60 ±3 40 SIP10Pin 2.6

STA434A Hブリッジ 4 ±60 ±4 1000 SIP10Pin 2.6

STA457C Hブリッジ 4 ±60 ±4 2000 SIP10Pin 2.6

STA460C シンクドライブ用 2 60±10 6 700 SIP10Pin 2.6

STA471A シンクドライブ用 4 60±10 2 2000 SIP10Pin 2.6

STA472A ソースドライブ用 4 －60 －2 2000 SIP10Pin 2.6

STA473A シンクドライブ用 4 100 2 2000 SIP10Pin 2.6

STA475A シンクドライブ用 4 100±15 2 2000 SIP10Pin 2.6

STA481A シンクドライブ用 4 60±10 1 2000 SIP10Pin 2.6

STA485A シンクドライブ用 4 100±15 1 2000 SIP10Pin 2.6

STA491A Hブリッジ 4 ±20 ±7 80 SIP10Pin 2.6
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VCEO（V）/ VDSS（V）

60±10

60±10

30～45

35±5

60±10

60±10

60±10

60±10

60±10

100±15

100±15

100±15

品名

STA460C

STA301A

SDC06

STA413A

STA481A

SDC03

STA471A

STA401A

STA406A

STA485A

SDC04

STA475A

IC（A）/ ID（A）

6

4

2

3

1

1.5

2

4

6

1

1.5

2

hFE（min）

700

1000

400

500

2000

2000

2000

1000

2000

2000

2000

2000

RDS（ON）max（Ω） 外　形

SIP10Pin

SIP8Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SMD16Pin

SIP10Pin

回路数

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

●コレクタ－ベース間アバランシェダイオード内蔵
等価回路

1

2

3

4

5

6

5

5

5

5

6

5

VCEO（V）/ VDSS（V）

100

100

100

100

120

120

200

120

120

120

品名

SDH02

SMA4033

SMA4032

SMA5106

SLA4031

SLA4061

SLA4041

SMA4036

SLA4051

SLA4052

IC（A）/ ID（A）

1.5

2

3

4

4

5

3

2

2

3

hFE（min）

2000

2000

2000

2000

2000

1000

2000

2000

2000

RDS（ON）max（Ω）

0.55

外　形

SMD16Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP15Pin

SIP21Pinフィン付

SIP21Pinフィン付

回路数

4

4

4

4

4

4

4

6

9

9

等価回路

8

9

9

7

9

9

9

10

11

11

●フライホイールダイオード内蔵

用途別仕様一覧　シンクドライブ用アレイ

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

VCEO（V）/ VDSS（V）

100

60

100

100

100

100

100

120

200

200

60

品名

STA303A

STA412A

STA473A

SMA4030

STA403A

SLA4030

SLA5037

SLA4060

STA404A

SLA5041

SLA5085

IC（A）/ ID（A）

4

3

2

3

4

4

10

5

3

10

5

hFE（min）

100

300

2000

2000

1000

2000

2000

1000

RDS（ON）max（Ω）

0.08

0.175

0.22

外　形

SIP8Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP12Pin

SIP10Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP10Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

回路数

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

等価回路

12

13

17

15

17

15

14

15

17

14

16

●汎用
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●等価回路（シンクドライブ用）

1

2

3

4

5

6

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1, 20

21

12

13

14

15

16

17

18

19

7

8

9

:

A

B

C

D

E

F

G
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VCEO（V）/ VDSS（V）

－60

－100

品名

SMA4021

SLA4071

IC（A）/ ID（A）

－3

－5

hFE（min）

2000

2000

RDS（ON）max（Ω） 外　形

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

回路数

4

4

●フライホイールダイオード内蔵
等価回路

1

1

VCEO（V）/ VDSS（V）

－50

－50

－50

－60

－60

－60

－100

－120

－60

品名

STA322A

STA302A

STA402A

STA472A

STA421A

SMA4020

SLA4070

STA408A

SLA5086

IC（A）/ ID（A）

－3

－4

－4

－2

－3

－4

－5

－4

－5

hFE（min）

100

1000

1000

2000

40

2000

1000

2000

RDS（ON）max（Ω）

0.22

外　形

SIP8Pin

SIP8Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

SIP10Pin

SIP12Pinフィン付

回路数

3

3

4

4

4

4

4

4

5

等価回路

2

3

4

4

6

5

5

7

8

●汎用

用途別仕様一覧　ソースドライブ用アレイ

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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6

7

8

1

2

3

4

5

●等価回路（ソースドライブ用）

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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VCEO（V）/ VDSS（V）

±60

±60

±60

±100

±20

品名

STA431A

STA434A

STA457C

SLA4390

STA491A

IC（A）/ ID（A）

±3

±4

±4

±5

±7

hFE（min）

40

1000

2000

2000

45

RDS（ON）max（Ω） 外　形

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP10Pin

SIP12Pinフィン付

SIP10Pin

回路数

4

4

4

4

4

●Hブリッジ
等価回路

1

2

3

2

4

用途別仕様一覧　モータドライブ用アレイ

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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●等価回路（モータドライブ用）

1

2

3

4

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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VCEO（V）/ VDSS（V）/ VCES（V）

60

100

－ 50

－60

35

55

60

60

60

60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±60

±80

±100

±250

250

250

250

500

500

500

500

600

品名

SDC07

STA303A

STA302A

SDA05

SLA5212

SLA5096

SLA5059

SLA5060

SLA5061

SLA5064

SMA6080

SMA6010

SLA6012

SMA5127

SLA5022

SLA6023

SLA6024

SLA6026

SMA5125

SLA6022

SLA6020

SMA5130

SMA5131

SMA5112

SMA5117

SMA5132

SMA5133

SLA5075

SMA5118

SLA5201

IC（A）/ ID（A）

4

4

－4

－4

±8

±8

±4

±6

±10

±10

±2

±4

±4

±4

±6

±6

±8

±10

±10

±5

±5

±2.5

2

7

7

1.5

2.5

± 5

±5

7

hFE（min）

2000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

RDS（ON）max（Ω）

70m

80m

0.55

0.22

0.14

0.14

0.55

0.22

0.14

0.9

1.8

0.5

0.25

4

2

1.4

1.4

外　形

SMD16Pin

SIP8Pin

SIP8Pin

SMD16Pin

SIP15Pinフィン付

SIP15Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP12Pin

SIP12Pinフィン付

SIP12Pinフィン付

SIP15Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP12Pin

SIP15Pinフィン付

SIP12Pin

SIP15Pinフィン付

回路数

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

●3相モータドライブ用
等価回路

6

7

8

9

18

18

10

10

10

11

13

13

12

14

15

12

12

12

11

12

13

20

17

17

17

17

17

16

17

19

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

VCEO（V）/ VDSS（V）

100±15/－ 60

品名

SMA6511

IC（A）/ ID（A）

1.5/－ 3

hFE（min）

2000

RDS（ON）max（Ω） 外　形

SIP12Pin

回路数

5

●ステッピングモータ2電源駆動用
等価回路

21

VCEO（V）/ VDSS（V）

60

60

60

60

品名

SLA5074

SLA5065

SLA5073

SLA5068

IC（A）/ ID（A）

5

7

5

7

hFE（min） RDS（ON）max（Ω）

0.3

0.1

0.3

0.1

外　形

SIP15Pinフィン付

SIP15Pinフィン付

SIP15Pinフィン付

SIP15Pinフィン付

回路数

4

4

6

6

●5相モータドライブ用
等価回路

22

22

18

16
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●等価回路（モータドライブ用）

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ

H

I

J

K

L

B

C

D

E

F

G

6

7

8

9

:

A
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用  途 代  表  回  路  例

STA301A STA460C

STA401A STA413A

STA406A SDC06

STA471A

STA475A

STA481A

STA485A

SDC04

SDC03

SLA4031 SMA5106

SLA4041

SLA4060

SMA4032

SMA4033

SMA4036

SDH02

SLA4071

SMA4021

STA302A STA322A

STA402A STA421A

STA408A

STA472A

SLA4070

SMA4020

トランジスタ

ダーリントン シングル
MOSFET

●ソレイド

●リレー

対応製品

用途別対応製品一覧

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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用  途 代  表  回  路  例

STA434A STA431A
STA457C STA474A
STA4390

STA302A＋STA303A
SMA6010
SLA6020
SDA05＋SDC07
SMA6080

SLA5075
SMA5112
SMA5117
SMA5118
SMA5131
SMA5132
SMA5133

SLA6012
SLA6022
SLA6023
SLA6024
SLA6026

SLA5022
SMA5130

SLA5059
SLA5060
SLA5061
SLA5064
SMA5125
SMA5127

対応製品

トランジスタ

ダーリントン シングル
MOSFET

●DCモータ 正逆転制御

●3相DC AC100Vダイレクト駆動
ブラシレス
モータ

AC200Vダイレクト駆動

PWM制御

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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用  途 代  表  回  路  例

STA401A STA460C
STA406A STA413A
STA435A SDC06
STA471A
STA475A
STA481A
STA485A
SLA4010
SDC04
SDC03
SMA6511

STA473A STA421A
STA472A STA412A
STA408A SDC01
STA404A
STA403A
STA402A
SMA4030
SMA4020
SLA4070
SLA4060
SLA4030

対応製品

トランジスタ

ダーリントン シングル
MOSFET

●ステッピング 定電圧駆動
モータ

2電源駆動

バイポーラ駆動

用  途 代  表  回  路  例

SLA5065＋SLA5068 SLA5086
SLA5073＋SLA5074
SLA5085

対応製品

NーCH PーCH

●5相モータ

2-4 トランジスタ&MOS FETアレイ
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 ・TO-220F ・TO-220 ・TO-3P

 ・TO-3PF ・MT-200 ・TO-220S

 ・TO-263 ・TO3P-5pin

15.6±0.3

14
.9

±0
.2

19
.9

±0
.3

2±
0.

2

ゲートバリ 

3m
ax

1.34

1.05

4xP2.54±0.1=(10.16)

1.7±0.1

2

4.8±0.2

(3
5.

4)

(根元寸法)

(根元寸法)

(抜きバリ含む)

( 半
田
ダ
レ
含
む

)

4xP2.54±0.6=10.16±0.8

15.8±0.2

1 2 3 4 5

(根元寸法)

0.65+0.2
–0.1

3.
2

+
0.

1
–0

.2

0.
25

+
1

–0
.5

+0.2
–0.1

1.74+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

（
1.
5）
 

（
1.
5）
 

（
1.
4）
 

8.
6±
0.
3

＋
0.
3

－
0.
5

0.1
＋0.2
－0.1

0.86
＋0.2
－0.1

3.
0
＋
0.
3

－
0.
5

イ. 品名 
ロ. 極性 
ハ. ロット番号 

イ 

ロ 

ハ 

① ③ ② 

10.0±0.2 4.2±0.2

2.8 0.5C

1.35±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

2.2±0.2

3.3
イ 
ロ 

イ：品名 
ロ：ロット番号 

φ ±0.2

0.85

2.542.54

+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

16
.0

13
.0

m
in

±0
.3 8.
4

±0
.2 4.
0

±0
.3

0.
8

3.
9

±0
.2

±0
.2

±0.2 9.9
(8.7)

(1
.7

)

(1
.3

)

(3
)

±0.3 4.5±0.2

1.3±0.2

2.4±0.2

0.5
±0.15
−0.1

2.54±0.2

10±0.2

9.
2±0

.3
13

.1
±0

.5

15
.9

±0
.3

2.
8

18
.9

5M
A

X

±0
.2

3.6φ ±0.2

(1) (2) (3)

15.6±0.3

5.45±0.15.45±0.1

9.6

イ 

ロ 

±0.2
4.8±0.2

2.0±0.1

3.
2

φ
±0

.1

2 +0.2
−0.1

3 +0.2
−0.1

1.05+0.2
−0.1 0.65+0.2

−0.1

1.7+0.2
−0.1

20
.0

m
in

19
.9

2.
0

4.
0

3.
5

±0
.3

5.
0

±0
.7

イ：品名 
ロ：ロット番号 

15.6

イ 
ロ 

±0.2 5.5±0.2

3.45±0.2

1.75±0.15

2.15±0.15

5.45±0.1 3.35

0.8

±0.25.45

1.5 4.4 1.5

±0.1

3.3φ ±0.2

1.05+0.2
−0.1

0.65+0.2
−0.1

23
.0

5.
5

±0
.3 9.

5
±0

.2

0.
8

1.
6

3.
3

3.
0

±0
.2

イ：品名 
ロ：ロット番号 

36.4±0.3

24.4

イ 

9

2

3

ロ 

B C E

±0.2

6.0

2.1

±0.2

5.45±0.15.45±0.1

1.05+0.2
−0.1 0.6+0.2

−0.1

3.0+0.3
−0.1

20
.0

m
in

4.
1m

ax

21
.4

7

±0
.3

3.22-φ ±0.1

イ：品名 
ロ：ロット番号 

（単位：mm）

■外形図一覧

外形図一覧

NPN PNP

15.6±0.3

14
.9

±0
.2

19
.9

±0
.3

2±
0.

2

ゲートバリ 

3m
ax

1.34+0.2
–0.1

1.74+0.2
–0.1

1.05

4xP2.54±0.1=(10.16)

1.7±0.1

2

4.8±0.2

(3
5.

4)

(根元寸法)

(根元寸法)

(抜きバリ含む)

( 半
田
ダ
レ
含
む

)

4xP2.54±0.6=10.16±0.8

15.8±0.2

1 2 3 4 5

(根元寸法)

+0.2
–0.1

0.65 +0.2
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3.
2+

0.
1

–0
.2

0.
25

+
1

–0
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±0
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0
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4.
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0
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0

1.
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0
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0
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(1) (2) (3)

1.27±0.10
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6.
8m
ax

4.
0m
ax

3.
6±
0.
2

0.
25

1.
4±
0.
2

8.0±0.5

6.3±0.2

9.8±0.3
1.0±0.3

2.54±0.25

19.56±0.2

20.0max

0.89±0.15

0.75–0.05
+0.15

0.
3–
0.
05

+0
.1
5

1 8

9
16

イ 

ロ 

0～0.1

3.0±0.2
イ：品名 
ロ：ロット番号 

9.
0±
0.
2

2.
3±
0.
2

11
.3
±
0.
2

4.
7±
0.
5

0.
5±
0.
15

1.
2±
0.
2

4.
0±
0.
2

0.5±0.15

C1.5±0.5

1.0±0.25
（2.54） 

9× 2.54 = 22.86±0.25

25.25±0.2

イ 

ロ 

1 
E
2 
B
3 
C
4 
B
5 
C
6 
B
7 
C
8 
B
9 
C
10 
E

 

イ：品名 
ロ：ロット番号 

31.0±0.2
10
.2
±
0.
2

（
10
.4
）
 

2.
4

1.46±0.15

4.0±0.2

2.5±0.2

1.2±0.1
27.94

2.54

イ 

ロ 

0.85–0.1
+0.2

0.55–0.1
+0.2

イ．品名 
ロ．ロット番号 

31.5max

9.
5m
in

16
.0
±
0.
2

13
.0
±
0.
2

2.
7

31.0±0.2

24.4±0.2

イ 

ロ 

長円3.2±0.15 ×3.8 4.8±0.2

1.7±0.1

2.2±0.71.2±0.15 1.45±0.15 0.55–0.1

 

+0.20.85–0.1
+0.2

12

11× P2.54±0.7 = 27.94±1.0

Pin1

3.2±0.15φ

イ：品名 
ロ：ロット番号 

31.3±0.2

4.8±0.2

1.7±0.1

2.45±0.2

9.
9±
0.
2

13
.0
±
0.
2

16
.0
±
0.
2

31.0±0.2

24.4±0.2

16.4±0.2

1.15–0.1
+0.2 0.55–0.1

+0.2

9.
7–
0.
5

+1
.0

0.65–0.1
+0.2

3.2±0.15φ 3.2±0.15×3.8φ

14×P2.03±0.7=28.42±1.0

R-End

4.0±0.7

(3
.0
)
6.
7±
0.
5

※ ※ ※ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

（単位：mm）

31.0±0.2

10
.2
±
0.
2

4.0±0.2

2.5±0.2

イ 

ロ 

1.15–0.1
+0.2

0.65–0.1
+0.2

14×P2.03±0.7=28.42±1.0
※ ※ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0.55–0.1
+0.2

9.
7–
0.
5

+1
.0

R-End

4.0±0.7

(3
.0
)
6.
7±
0.
5

※ 

外形図一覧

・SD 16 pin（SMD16Pin） ・SMA 12 pin（SIP12Pin）

・STA 8 pin（SIP8Pin） ・STA 10 pin（SIP10Pin）

・SMA 15 pin（SIP15Pin） ・SLA 12 pin（SIP12Pin フィン付）

・SLA 15 pin（SIP15Pin フィン付） ・SLA 21 pin（SIP21Pin フィン付）

31.0±0.2

9.
9±
0.
2

12
.9
±
0.
2

16
±
0.
2

24.4±0.2

16.4±0.2

ゲートバリ 

3.2±0.15×3.8φ

3.2±0.15φ

20×P1.43±0.5=28.6±1.0

31.3±0.2
4±0.7

4–(R1)

3±
0.
5

17
.9
±
0.
6

(5
)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0.65–0.1
+0.2

0.55–0.1

2.45±0.2

1.7±0.1
4.8±0.2

+0.2

イ 

ロ 

イ：品名 
ロ：ロット番号 

1

C1.5±0.5

1.
2±
0.
2

0.
5±
0.
15 7×P2.54＝17.78

ピン番号 

1.0±0.25 0.5±0.15 (2.54)

20.4 max

4.
7±
0.
5

11
.3
±
0.
2

2.
5 
m
ax

9.
0±
0.
2

2 3 4 5 6 7 8

4.
0±
0.
2
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ご注文に際してご注文に際して
最少梱包数の整数倍でご発注いただきますようお願いいたします。

製品名 パッケージ名 最少梱包数（単品）

SLA0201 SLA12Pin 1080個（スティック）

STA203A STA8Pin 1000個（箱）／4050個（スティック）

TFC563D TO220S（ストレート） 600個（スティック）

TF361H-A TO220F 4000個（ステック）

TF541S-A FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TF561S-A FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA37S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA38S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA57S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA58S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA87S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA88S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA107S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TFA108S FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA104S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA106G-L TO220 4000個（ステック）

TMA106H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA106S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA124S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA126G-L TO220 4000個（ステック）

TMA126H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA126S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA164B-L FM100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA164P-L MT100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA164S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA166B-L FM100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA166G-L TO220 4000個（ステック）

TMA166H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA166P-L MT100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA166S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA204S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA206S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA254B-L FM100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA256B-L FM100 500個（箱）／1080個（スティック）

TMA34S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA36G-L TO220 4000個（ステック）

TMA36H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA36S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA54S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA56G-L TO220 4000個（ステック）

TMA56H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA56S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA84S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMA86G-L TO220 4000個（ステック）

TMA86H-L TO220F 4000個（ステック）

TMA86S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMB166S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

TMB206S-L FM20 1000個（箱）／3750個（スティック）

3 サイリスタ
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保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因とな
りますので、注意事項に留意されますようお願いいたします。

■保管上の注意事項
●保管環境は、常温（5～35 C゚）、常湿（40～75％程度）中が望ましく、高温
多湿や温湿度変化の大きな場所を避けてください。

●腐食性ガス等の有害ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を
避けてください。

●長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点
検してください。

■特性検査、取り扱い上での注意事項
受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端
子間ショートや誤接続等に十分ご注意ください。また定格以上の測定は避
けてください。

■シリコーングリースについて
放熱板を取り付けてご使用になる場合は、製品と放熱板間の熱抵抗を小さ
くするために、製品の裏面および、絶縁板の両面にシリコーングリースを薄く
均一に塗布してください。
この場合、シリコーングリースの種類によってはオイル成分が製品内部に浸
透し、製品の寿命を著しく低下させることがありますので、シリコーングリース
の選定には十分な確認を行ってください。
　弊社推奨シリコーングリースとして以下があります。

●G-746 〔信越化学工業（株）〕
●YG6260 〔モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社〕
●SC102 〔東レ・ダウコーニング・シリコーン（株）〕

■ねじの締め付けトルクについて
締め付けトルクが小さいと熱抵抗が大きくなり、放熱効果が減少します。締
め付けトルクが大き過ぎると、ねじをねじ切ったり、放熱板を変形させたり、ま
た製品フレームに歪みが生じ、損傷することがありますので、製品の形状に
より下記の締め付けトルクを推奨いたします。

●ねじの締め付けトルク

パッケージ ねじの締め付けトルク 
MT-25 (TO-220) 

FM20  (TO-220 フルモールド) 

MT-100 (TO-3P) 

FM100  (TO-3P フルモールド) 

SLA

0.490～0.686 N・m (5～7kgf・cm)

0.686～0.882 N・m (7～9kgf・cm)

0.588～0.784 (6～8kgf・cm)

＊フルモールドパッケージにおいて、ねじ穴部がバーリング加工された放熱板
に取り付けるなど、フィンねじ穴周辺部の平坦度が取れない場合、推奨トル
ク以下でも樹脂にクラックを発生することがありますのでご注意ください。
＊フルモールドパッケージにおいて、エア・ドライバでのねじ締めはストップ時
の衝撃が大きく、推奨トルク以下でも樹脂にクラックを発生することがあり
ますので、電動ドライバの使用をお奨めします。

■放熱器
デバイスー放熱器間の接触面は、放熱効果の点からより広い接触面が要求
されます。このため、取り付け穴は最小にし、また放熱器はバリや金属片の付
着していない十分なめらかなものをご使用ください。

■はんだ付け温度について
一般に製品をプリント基板に実装する場合は、はんだ槽によるフローソル
ダー、または手作業によるはんだゴテを使用する場合が多く、製品は高温に
さらされます。サイリスタのはんだ耐熱の試験方法および試験条件（JIS-C-
7021準拠）は、サイリスタ本体より1.5mm離した状態で260℃－10秒間、
350℃－3秒間と規定しています。従って、はんだ付けの際はこの条件以内
でできるだけ短時間に作業するようご配慮ください。

3 サイリスタ
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サイリスタ

TFC563D 600 500 1500 5.0 0.5 5.0 2.0 450 －40～＋125 1.0 125 1.4 25 10

製品名

＊1：TC≦100℃、VD≦430V、Wp≦1.0μs、IG≧70mA、dig/dt≧0.5A/μs、100kcycles＊1

＊2：TC≦100℃、VD≦430V、Wp≦1.0μs、100kcycles＊1

絶対最大定格

VDRM

（V）

ITRM＊1

（A）

di/dt＊1

（A/μs）

PGM

（W）

PG（AV）

（W）

VRGM

（V）

IFGM＊2

（A）

Tj

（℃）

Tstg

（℃）

IDRM

（mA）
max

条件
Tj

（℃）

VTM

（V）
max

条件
Tc
（℃）

ITM
（A）

IFRM

（A）

HIDランプ点灯用三端子逆導通サイリスタ

3-1 サイリスタ

製品名 

絶対最大定格 

VRSM
VDSM

（ V） 

VRRM
VDRM

（ V） 

IT（ AV） 

（ A） 

条件 
Tc
（℃） 

IT（ RMS） 
（ 50Hz） 

（ A） 

PGM

（ W） 

PG（ AV） 

（ W） 

VRGM

（ V） 

IFGM

（ A） 

Tj

（℃） 

Tstg

（℃） 

IRRM
IDRM

（ mA） 
max

条件 
Tj

（℃） 

ITSM
50Hz正弦 
半波単発 

初期 j=125℃ 
（ A） 

TF541S-A 500 400 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 － 40～＋ 125 2.0 125

－40～＋110 －40～＋125

SLA0201 650 600 5×4 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 － 40～＋ 125 2.0 125

TF361H-A 700 600 3.0 83 4.7 60＊1 5.0 0.5 5.0 2.0 2.0 125

TF561S-A 700 600 5.0 88 7.8 80 5.0 0.5 5.0 2.0 － 40～＋ 125 2.0 125

T

TFA37S 

TFA57S 

TFA87S 

TFA107S

–

–

–

–

700 

700 

700 

700

3.0 

5.0 

8.0 

10

127 

115 

98 

86

60 

80 

120 

160

5.0 

5.0 

5.0 

5.0

5.0 

5.0 

5.0 

5.0

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

150 

150 

150 

150

－40～＋150  

－40～＋150  

－40～＋150  

－40～＋150 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5

TFA38S 

TFA58S 

TFA88S 

TFA108S

–

–

–

–

800 

800 

800 

800

3.0 

5.0 

8.0 

10

50 

50 

50 

50

4.7 

7.8 

12.6 

15.7

4.7 

7.8 

12.6 

15.7

60 

80 

120 

160

5.0 

5.0 

5.0 

5.0

5.0 

5.0 

5.0 

5.0

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

150 

150 

150 

150

－40～＋150  

－40～＋150  

－40～＋150  

－40～＋150 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5

＊1：初期Tj＝110℃
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3-1 サイリスタ

外形

VGT

（V）

IGT

（mA）

VGD

（V）
min

IH

（mA）
typ

Rth

（℃/W）
max

VF

（V）
max

条件
Tc
（℃）

条件

Tj
（℃）

VD
（V）

条件
IF
（A）

typ max typ max

1.5 30 25 0.1 125 480 12 4.0 1.4 10 TO220S 1.5

電気的特性

VGT

（ V） 

IGT

（ mA） 
typ max typ max

条件 
Tc
（℃） 

VGD

（ V） 
min

Tj
（℃） 

条件 
VD
（ V） 

dv/dt

（ V/μ s） 
typ

条件 
Tj

（℃） 
VD
（ V） 

IH

（ mA） 
typ

Rth

（℃ /W） 
max

外形 

質量 

（g） 

VTM

（ V） 
max

条件 
Tc

（℃） 
ITM
（ A） 

電気的特性 

2.0

1.4 25 10 1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 FM20 2.0 

 

 

6.0

5

1.4 25 10 0.7 1.5 5.0 10 25 0.1 125 1/2VDRM 50 125 1/2VDRM 4.0 SLA12Pin

2.01.4 25 5.0 1.5 0.1 25 0.1 125 1/2VDRM 50 110 1/2VDRM TO220F

1.4 25 10 1.5 0.03 0.2 25 0.1 125 1/2VDRM 20 125 1/2VDRM 4.0 4.0 FM20

1.5 

1.5 

1.4 

1.35

25 

25 

25 

25

10 

15 

20 

20

－ 

－ 

－ 

－ 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0

7.0 

7.0 

7.0 

7.0

15 

15 

15 

15

25 

25 

25 

25

0.2 

0.2 

0.2 

0.2

125 

125 

125 

125

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM

300 

300 

300 

300

125 

125 

125 

125

15 

15 

20 

20

4.1 

3.8 

3.5 

3.4

FM20 

FM20 

FM20 

FM20

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

1.5 

1.5 

1.5 

1.35

25 

25 

25 

25

10 

15 

20 

20

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ － 

1 

1 

1 

1

15 

15 

15 

15

25 

25 

25 

25

0.2 

0.2 

0.2 

0.2

125 

125 

125 

125

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM 

1/2VDRM

300 

300 

300 

300

125 

125 

125 

125

15 

15 

20 

20

4.1 

3.8 

3.5 

3.4

FM20 

FM20 

FM20 

FM20

2.0 

2.0 

2.0 

2.0

質量

（g）
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トライアック

3-2 トライアック

製品名 

絶対最大定格 
VDRM

（ V） 

IT（ RMS） 

（ A） 

条件 
Tc
（℃） （℃） 

ITSM

（ A） 

条件 
PGM

（ W） 

PG（ AV） 

（ W） 

IGM

（ A） 

Tj

（℃） 

Tstg

（℃） 

IDRM1

（ mA） 
max

条件 
IDRM2

（ mA） 
max

条件 
VTM

（ V） 
max

条件 
ITM
（ A） 

TMA34S-L 400 3 109 30 3 0.3 0.5 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 4.5

TMA54S-L 400 5 102 50 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 7

TMA84S-L 400 8 92 80 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 12

TMA104S-L 400 10 85 100 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 14

TMA124S-L 400 12 77 120 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 17

TMA164S-L 400 16 66 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.45 20

TMA164P-L 400 16 108 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMA164B-L 400 16 98 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMA204S-L 400 20 53

83

190 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMA254B-L 400 25 250 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.3 20

STA203A 400 1.2×3 97 10

25

25

25

25

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

25

25

125

25

25

125

25

25

125

25

25

125

125

125

125

125

125

125

1.2 0.1 0.5 － 40～＋ 125 0.1    

25℃ 

1

 

125℃ 

1.6 1.6

TMA36S-L 600

600

3 109 30 3 0.3 0.5 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 4.5

TMA36G-L

TMA36H-L

3 115 30 3 0.5 0.5 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5

600 8 107 80 5 0.5 2 0.1 2 1.5

4.5

600 3 109 30 3 0.5 0.5 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 4.5

TMA56S-L 600 5 102 50 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 7

TMA56G-L

TMA56H-L

TMA86G-L

TMA86H-L

600 5 111 50 5 0.5 2 － 40～ ＋125

－ 40～ ＋125

0.1 2 1.5 7

12

600 8 91 80 5 0.5 2 0.1 2 1.5－ 40～ ＋125 12

600 10 105 100 5 0.5 2 0.1 2 1.5－ 40～ ＋125 14

600 10 83 100 5 0.5 2 0.1 2 1.5－ 40～ ＋125 14

600 12 103 120 5 0.5 2 0.1 2 1.5－ 40～ ＋125 17

600 12 78 120 5 0.5 2 0.1 2 1.5－ 40～ ＋125 17

600 16 100 160 5 0.5 2 0.1 2 1.45－ 40～ ＋125 20

600 16 65 160 5 0.5 2 0.1 2 1.45－ 40～ ＋125 20

600 5 101 50 5 0.5 2 － 40～ ＋125 0.1 2 1.5 7

TMA86S-L 600 8 92 80 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 12

TMA106S-L 600 10 85 100 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 14

TMA106G-L

TMA106H-L

TMA126S-L 600 12 77 120 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.5 17

TMA126G-L

TMA126H-L

TMA166S-L

TMA166G-L

TMA166H-L

600 16 66 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.45 20

TMA166P-L 600 16 108 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMA166B-L 600 16 98 160 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMB166S-L 600 16 94 160 5 0.5 2 － 40～＋ 150 0.1 2 1.45 20

TMA206S-L 600 20 53 190 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.4 20

TMB206S-L 600 20 85

83

200 5 0.5 2 － 40～＋ 150 0.1 2 1.4 20

TMA256B-L 600 25 250 5 0.5 2 － 40～＋ 125 0.1 2 1.3 20
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3-2 トライアック

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

6.0

6.5

2.0

6.5

2.0

2.0

2.5

2.0

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

6.0

6.5

2.0

2.0

2.0

6.5

1.5 1.5 1.5 12 20 20 20 20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125 4.5 FM20

FM20

FM20

FM20

FM20

FM20

FM100

FM20

FM100

1.5 1.5 1.5 12 20 20 20 20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125 4

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125

5 125

6 125

3.7

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 3.6

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.1 125 1/2VDRM 10 3.5

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 3.3

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.2 MT100

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.8

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.2

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 12 125 1.6

3.5 1.2 1.2 6 10 3 3 3 6 10 0.2 125 1/2VDRM 1 125 20 STA8pin

1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 1.5 125

1.5 125

4.5

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 3 TO220

2.01.5 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 4.6 TO220F

FM20

FM20

FM20

FM20

FM20

FM20

1.5 1.5 1.5 12 20 15/20 15/20 15/20 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 125

2.5 125

4

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 2.5 TO220

2.02.5 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 5 4.2 TO220F

2.54 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 2 TO220

2.04 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 3.8 TO220F

1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 4 125 3.7

1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 5 125 3.6

1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 6 125 3.5

1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 3.3

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.2

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 8 125 1.8

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.0

1.5 1.5 1.5 12 20 20/30 20/30 20/30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 3.2

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 12 125 1.6

ModeⅢ 
（ T2－ 、 G－ ） 
（ V） 
max

条件 
VD
（ V） 

RL
（ Ω ） 

ModeⅡ 
（ T2＋ 、 G－ ） 
（ V） 
max

ModeⅠ 
（ T2＋ 、 G＋） 
（ V） 
max

VGT
ModeⅢ 

（ T2－ 、 G－ ） 
（ mA） 
max

VD
（ V） 

ModeⅡ 
（ T2＋ 、 G－ ） 
（ mA） 
max

ModeⅠ 
（ T2＋ 、 G＋） 
（ mA） 
max

RL
（ Ω ） 

条件 
Tj

（℃） （ V/us） 
min

（ dv/dt） c
（－ A/ms） 

条件 
Tj

（℃） 

Rth（ j-c） 

（℃ /W） 
max

外形 

質量 

（g） 

（ dv/dt） c
条件 

IGT

VO
（ V） 

VGD
電気的特性 （特に指定なき場合 Tj=25℃） 

 

2.55 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 1.8 TO220

2.05 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 3.7 TO220F

2.56 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 1.6 TO220

2.06 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 3.5 TO220F

2.58 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 1.4 TO220

2.08 1251.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 3.3 TO220F

MT100

FM100

FM20

FM20

FM20

FM100

1.5 1.5 1.5 12 20 30 30 30 12 20 0.2 125 1/2VDRM 10 10 125 2.7
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20.2

ロ 

イ 

±0.2

2.54

17.78±0.25

C1.5±0.5

1.0±0.25
0.5

1

3 5 7

642

1 8

2 3 4 5 6 7 8

T1 G T2

TR1 TR2 TR3

G T2 G T2 T1

±0.15

40±0.2±0.2

9.
0

±0
.2

2.
3

±0
.2

11
.3

±0
.2

4.
7

±0
.2

0.
5

±0
.1

5

1.
2

±0
.2

イ．品名 
ロ．ロット番号 

イ

ロ

31.5max

0.85

φ3.2±0.15
31.0±0.2 長円3.2±0.15✕3.8

11✕P2.54±0.7=27.94±0.1

24.4±0.2

16.4±0.2

0.55 2.2±0.7

Pin 1 12

8.
5m

ax
9.

9±
0.

2

13
.0

±0
.2

16
.0

±0
.2

2.
7

9.
5m

in
 (1

0.
4) 0.

8m
ax

1.2±0.15 1.45±0.15
+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

4.8±0.2

1.7±0.1

Thy1

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11

Thy2 Thy3 Thy4

イ. 品名 
ロ. ロット番号 

1
G

2
K

3
A

4
G

5
K

6
A

7
G

8
K

9
A

10
G

11
K

12
A

・TO220

9.9
(8.7)

(1
.7

)

(1
.3

)

(3
)

±0.3 4.5±0.2

1.3±0.2

2.4±0.2

0.5
±0.15
−0.1

2.54±0.2

10±0.2

9.
2±0

.3
13

.1
±0

.5

15
.9

±0
.3

2.
8

18
.9

5M
A

X

±0
.2

3.6φ ±0.2

(1) (2) (3)

4.2±0.2
10.0±0.2

1.35±0.15

1.35±0.15

2.4
2.542.54

±0.2

2.2

(1)(2)(3)

±0.2

2.8 0.5C

3.3

イ 
ロ 

φ ±0.2

0.85+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

16
.9

13
.0

m
in

±0
.3 8.

4
±0

.2

0.
8

3.
9

±0
.2

4.
0

±0
.2

±0
.2

イ．品名 
ロ．ロット番号 

端子No. 
（1） 
（2） 
（3） 

 
カソード（T1） 
アノード（T2） 
ゲート（G） 
（　）はトライアック 

±0.2

（単位：mm）

10.2±0.3

1.2±0.2
1.27±0.2

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

0.86
0.76±0.1

0.4±0.12.54±0.5

11
.0
±
0.
5

2.54±0.5

8.
6±
0.
3

11
.3
±
0.
5

（
1.
4）
 

＋0.2
－0.1

10
.0
＋
0.
3

－
0.
5

（1）（2）（3） 

外形図一覧

15.6±0.3

13.6±0.2

5.45±0.15.45±0.1

9.6

イ 
ロ 

±0.2
4.8±0.2

2.0±0.1

3.
2

φ
±0

.1

2 +0.2
−0.1

3 +0.2
−0.1

1.05+0.2
−0.1 0.65+0.2

−0.1

1.7+0.2
−0.1

20
.0

m
in

19
.9

2.
0

4.
0

3.
5

1.
8

±0
.3

5.
0

±0
.7

イ．品名 
ロ．ロット番号 

(1) (2) (3) 15.6±0.2

5.45±0.1

3.35±0.2

3.45±0.2
5.5±0.2

3.2±0.2

23
±0

.3

3.
3

1.
6

5.
5±

0.
2

9.
5±

0.
2

2.15 (1
6.

2)

5.45±0.1

1.5 4.4 1.5

（根元寸法） 

（根元寸法） 

（根元寸法） 

–0.1
+0.2

1.05–0.1
+0.2

0.65–0.1
+0.2

1.75

イ 
ロ 

–0.1
+0.2

（1） （2） （3） 

イ. 品名 
ロ. ロット番号 

・MT100

・STA 8 pin

・TO220F ・ FM20

(1) (2) (3)

10.16±0.3

0.8±0.1

2.54±0.2

4.7±0.2

2.54±0.2

2.76±0.2

0.5±0.1

15
.8

7±0
.3 6.
68

±0
.2

15
.8

±0
.2

9.
75

±0
.5

3.2φ ±0.2

・SLA 12 pin

・FM100 ・TO-220S　ストレート
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244 ダイオード

ご注文に際してご注文に際して
最少梱包数の整数倍でご発注いただきますようお願いいたします。
シリーズ名／製品名 パッケージ名 最少梱包数（単品） 最少梱包数（テーピング）

AG01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AK 0x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AL01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AM01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AP01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AS01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AU01x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

AU02x Axial（φ2.4ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：3000個（箱） V0：3000個（箱） WS：2500個（箱） WK：2500個（箱）

SHV-03 Axial（φ2.5ボディ／φ0.5リード） － V1：5000個（リール） VD：8000個（リール）

SHV-06EN Axial（φ2.5ボディ／φ0.5リード） － V1：5000個（リール） VD：8000個（リール）

SHV-08EN Axial（φ2.5ボディ／φ0.5リード） － V1：5000個（リール） VD：8000個（リール）

EG01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EK 0x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EL02x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EM01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EN01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EP01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

ES01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EU01x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EU02x Axial（φ2.7ボティ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

SV xx Axial（φ2.7ボディ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

VR-xx Axial（φ2.7ボディ／φ0.6リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱） W：4000個（箱）

EG 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EH 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EK 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EL 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EM 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EM 2x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

ES 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EU 1x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

EU 2x Axial（φ2.7ボティ／φ0.78リード） － V：5000個（リール） V1：2000個（箱） V0：2000個（箱）

RA1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RC2 Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RF1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RG10x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RG1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RH1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RK1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RL10x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RM10x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RM11x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RM1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RN1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RP1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RS1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RU1x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RU20x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RU2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RX10x Axial（φ4.0ボティ／φ0.78リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RD2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RG2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RH2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RK3x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RL2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RM2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RN2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RO2x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RU3x Axial（φ4.0ボティ／φ0.98リード） － V：3000個（リール） V1：1000個（箱）

RH3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RL3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RM3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RN3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RP3F Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RS3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RU30x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RU31x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RX3x Axial（φ5.2ボティ／φ1.2リード） 500個 V3：1500個（リール） V4：1000個（箱）

RG4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RH4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RJ4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RK4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RL4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RM4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

4 ダイオード
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RN4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RS4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RU4x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

RW5x Axial（φ6.5ボティ／φ1.4リード） 500個 －

SPB-x Dパック（面実装） － VL：3000個（リール） VR：3000個（リール）

SPX-xxx Dパック（面実装） － VL：3000個（リール） VR：3000個（リール）

RBV-1xxx RVB-60 250個 －

RBV-2xxx RVB-60 250個 －

RBV-6xx RVB-60 250個 －

SJPA-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPB-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPE-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPJ-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPL-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPM-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPW-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPX-xx SJP － V：1800個（リール）

SJPZ-xx SJP － V：1800個（リール）

SZ-10xx SZ-10（面実装） － VL：750個（リール） VR：750個（リール）

FMC-2xU TO220F（2素子） 500個 －

FM2-2202 TO220F（Center-tap） 500個 －

FMB-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FME-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMEN-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMG-1x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMG-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMJ-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FML-1x TO220F（Center-tap） 500個 －

FML-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMM-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMU-1x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMU-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMW-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMX-1x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMX-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMXA-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMXB-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMXJ-2x TO220F（Center-tap） 500個 －

FMB-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMB-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMC-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMD-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMG-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FML-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FML-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMN-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMP-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMQ-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMQ-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMU-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMU-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMXA-1x TO220F-2Pin 500個 －

FMX-G1x TO220F-2Pin 500個 －

FMX-G2x TO220F-2Pin 500個 －

FMC-2xUA TO220F-2Pin（2素子） 500個 －

MPE-2x TO220S（面実装） － VR：1000個（リール）

MPL-102S TO220S（面実装） － VR：1000個（リール）

MPEN-2x TO263（面実装） － VL：800個（リール） VR：800個（リール）

MPL-1036S TO263（面実装） － VL：800個（リール） VR：800個（リール）

FMD-4x TO3PF（Center-tap） 500個 －

FMXA-4x TO3PF（Center-tap） 500個 －

FML-4x TO-3PF（Center-tap） 500個 －

FMP-G5x TO3PF-2Pin 500個 －

FMQ-G5x TO3PF-2Pin 500個 －

FMR-G5x TO3PF-2Pin 500個 －

FMV-G5x TO3PF-2Pin 500個 －

4 ダイオード
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テーピング
呼称

V

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V〕を表示

V1

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V1〕を表示

V0

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V0〕を表示

V3

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V3〕を表示

V4

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V4〕を表示

包装数量テーピング寸法（mm）

横型テーピング

横型テーピング

横型テーピング

横型テーピング

横型テーピング

包装寸法（mm）および包装表示

リール

つづら折

つづら折

リール

つづら折

1ボックス当り

2000個
（2.7φボディ）

3000個
（2.4φボディ）

1000個
（4φボディ）

0.5max 1.0 1.0
+
---
0.5

5.
08

0.
38

+

0.5max

m
ax

52.0 0
+1

（青） （白） 

6.0 0
+0.56.0 0

+0.5

0.
5

34
0
2

+ ---
φ
 

巻芯 フランジ 

81 2+---
75 2+---

25 0.1+---

83
2

+ ---
φ
 

品名、ロット番号 
数量の表示 
 15 2+---

29
1

+ ---
φ
 75

1
+ ---

φ
 

止め金具 

0.5max 1.0 1.0
+
---
0.5

5.
08

0.
38

+

0.5max

52.0 0
+1

（青） （白） 

6.0 0
+0.56.0 0

+0.5

m
ax

0.
5

破線：ミシン目 

255max 77m
ax

77
m
ax

品名、ロット番号、数量の表示 

1ボックス当り

2000個
（2.7φボディ）
3000個

（2.4φボディ）

1リール当り

1500個
（5.2φボディ）

1ボックス当り

1000個
（5.2φボディ）

0.5max 1.0 1.0
+
---
0.5

5.
08

0.
38

+

0.5max

m
ax

26.0 0
+1

（青） （白） 

6.0 0
+0.56.0 0

+0.5

0.
5

破線：ミシン目 

品名、ロット番号、数量の表示 

95
m
ax

255max 51m
ax

0.5max 1.0 1.0
+
---
0.5

10
0.
2

0.5max

52.0 0
+1

（青） （白） 
6.0 0

+0.5
6.0 0

+0.5

m
ax

1.
0

+ ---

34
0
2

+ ---
φ
 

巻芯 フランジ 

81 2+---
75 2+---

25 0.1+---

83
2

+ ---
φ
 

品名、ロット番号 
数量の表示 
 15 2+---

29
1

+ ---
φ
 75

1
+ ---

φ
 

止め金具 

0.5max 1.0 1.0
+
---
0.5

10
0.
2

0.5max

52.0 0
+1

（青） （白） 
6.0 0

+0.5
6.0 0

+0.5

m
ax

1.
0

+ ---

破線：ミシン目 

77m
ax

社標 

品名、ロット番号、数量の表示 

255max

12
0m
ax

1リール当り

5000個
2.7φボディ
2.4φボディ

3000個
（4φボディ）

テーピング仕様テーピング仕様

4 ダイオード
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テーピング
呼称

W

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔w〕を表示

WS

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔WS〕を表示

WK

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔WK〕を表示

包装数量テーピング寸法（mm）

縦型テーピング

縦型テーピング
（AOシリーズに適用）

縦型テーピング
（AOシリーズに適用）

包装寸法（mm）および包装表示

リール

つづら折

1ボックス当り

2500個
（2.4φボディ）

φ 4.0 0.2+---

6.35 1.3+---

12.7 1.0+---

2.6max

27
.5

0.
5

+ ---

16
.0

0.
5

+ ---
（

11
.5
）
 

max
4.2

12.7 1.0+---

1.
0

m
ax

12.7 1.0+---

3.85 0.7+--- 5.0 0.5+---

12.7 0.3+---

3.
0

m
ax

12
.5

m
in

9.
0
0.
5

+ ---

18
.0
1.
0

+ ---
0.
5

0 2.0+---

0.
7
0.
2

+ ---

破線：ミシン目 

品名、ロット番号、数量の表示 

ANODE

CATHODE

340max

14
0m
ax

55
m
ax

3.85 0.7+--- φ 4.0 0.2+---5.0
0.8+
---

12.7 0.3+---

0.2

0.
7
0.
2

+ ---

12
.5

m
in11

m
ax

9.
0
0.
5

+ ---

18
.0
1.
0

+ ---
0.
5

0 2.0+---12.7 1.0+---6.35 1.3+---

1.
0

m
ax

18
.0
0.
5

+ ---
0

19
.8

1.
0

+ ---

0.
52

0.
2

+ ---

φ 4.0 0.2+---

12.7 1+---

3.85 0.7+---

9
0.
5

+ ---

0 1+--- 0

1.5
（キング部 
　　偏芯） 

1+---

22
.2
1
+ ---2.75

（5.5） 

（
30
°）
 

0.5+---

5

12.7 0.3+---φ 3.0 0.2+---

16
.5

1.
0

+ ---
0.
5

0.8+
---0.2

18
1
+ ---
0.
511

m
ax

1m
ax

12
.5

m
in

ANODE

CATHODE

品名、ロット番号、 
数量の表示 

15
0m
ax

45
m
ax

340max

1ボックス当り

4000個
2.7φボディ
0.6φリードのみ

4 ダイオード

包装数量テーピング寸法（mm）

横型テーピング

包装寸法（mm）および包装表示

1リール当り
5000個

テーピング
呼称

V1
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔V1〕を表示

VD
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VD〕を表示

1リール当り
8000個

横型テーピング

6±1.0 6±1.0

5
±
0.
5

58

1.0max

1.
2

m
ax

±1

6±1.0 6±1.0

3.
5±
0.
5

58

1.0max

1.
0

m
ax

±1

品名 

数量 
Lot No.

29±1.5
75±1.5φ 

340±2

25
±
1

φ 

φ 

品名 

数量 
Lot No.

29±1.5

75±1.5φ 

340±2

25
±
1

φ 

φ 

高圧整流ダイオードテーピング仕様高圧整流ダイオードテーピング仕様
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包装数量テーピング寸法（mm）

エンボステーピング

包装寸法（mm）および包装表示

リール

1リール当り
1800個

テーピング
呼称

（1）製品は、取り付け電極を下側にしてケースに挿入する。
（2）引き出しの先端にリーダーテープを150～200mm設ける。
（3）テープの始めと終わりに各10ピッチ以上空部を設ける。

1リール当り
3000個

1リール当り
3000個

1リール当り
1000個

引出し方向 

引出し方向 

1.5
＋0.1
－0φ 

2.0±0.1

8.0±0.1 3.4 max

0.3±0.1

6.8±0.1

13
.5
±
0.
1

10
.6
±
0.
1

4.0±0.1

1.6
＋0.1
－0φ 

7.
5
±
0.
1

16
.0
±
0.
3

1.
75

±
0.
1

品　　名 

数　　量 
テーピング呼称 
（タイプ） 密番表示 

材質 
円板部 ： 両白ダンボール 
軸芯部 ： 発泡スチロール 
 

80±1

330±2

23
m
ax

17
.5
±
0.
5
2±
0.
5

2±
0.
5

φ 
φ 
13±1φ 

4
（6.0） 

（
2.
0）
 

（4
0°）
 
（120°） 

±0.5

R95 ±1

R40±1

1.5
＋0.1
－0φ 

2.0±0.1

12.0±0.1
4.9 max

0.4±0.110.8±0.1

21
.0

5
±
0.
1

13
.9
±
0.
1

4.0±0.1

3.0 maxφ 

11
.5
±
0.
1

24
.0
±
0.
3

1.
75

±
0.
1

引出し方向 

4
（6.0） 

（
2.
0）
 

（4
0°）
 
（120°） 

±0.5

（R130） 

±1100
330±2

31
 m
ax

25
.5
±
0.
5
2±
0.
5

2±
0.
5

φ 
φ 

13±0.5φ 

R50±1

（R5） （R5） 

面実装テーピング仕様面実装テーピング仕様

4 ダイオード

パワーツェナー面実装テーピング仕様パワーツェナー面実装テーピング仕様
包装数量テーピング寸法（mm） 包装寸法（mm）および包装表示テーピング

呼称

引出し方向 

引出し方向 

φ1.50±0.1

φ1.50±0.25

0.40±0.05
16.00±0.1

10.80±0.1

2.00±0.1
4.00±0.1

5.64±0.1

4°
 

4°
 

1.
75
±
0.
1

11
.5
0±
0.
1

16
.0
0±
0.
1

24
.0
0＋
0.
3 

－
0.
1

R TYPE L TYPE

8° 8° 

品名、数量、製造ロットを 
ラベルに明記してリール 
に貼り 

35°

120°

R
135

φ
10

φ10

22

20406080

 
9±0.5

2±0.5

φ21±0.8

φ
13 ±
0.2

7
±
0.
5

5 ±
0.5

13±0.5

φ
33
0±
2

φ
10
0±
1

φ
13
±
0.
2

25.5±1

29.5±1

1 3 B 1 3 B

B

VL
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VL〕を表示

VR
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VR〕を表示

1リール当り
750個

1リール当り
750個

S
J
P

Ｄ
パ
ッ
ク

TO
22
0S

テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VL〕または
〔VR〕を表示

VL
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VL〕を表示

VR
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VR〕を表示

VR
テーピング梱包
納入の指定は
品名末尾に
〔VR〕を表示

VL
   VR

4.5±0.2

1.3±0.41.3±0.4

4±0.1

4±0.1

2.9±0.1

2.4±0.1

5.
6±0

.1

2±0.05

1.5±0.2

1.
75

±0
.1

5.
5±0

.0
5

5.0

2.
6±0

.2
2.

15
±0

.2

+0.4
–0.1

12
+

0.
3

–0
.1

+0.1
–0

0.
05

+
0.

1
–0

.0
5

1.5φ 引き出し方向 

VL VR

180φ 

21±0.8φ 

13±0.5

2.0±0.5

13±1.5 1.2±0.5

φ 

R1.0φ 

+0
–3

60
±2

φ
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■一般ダイオードの場合
①リードフォーミング
リードフォーミングに際しては、本体際のリード線をおさえて、本体側にスト
レスの加わらないように配慮してください。

②取付け
フレームタイプの放熱板への取付けは、ねじ穴を使用して取付けてくださ
い（樹脂部をおさえる取付け方法は、シリコンチップが割れることがありま
すので避けてください）。

③温度測定
アキシャルタイプのダイオードは本体際リード線温度を測定してください。
なお、使用する熱電対は極力細いものをご使用ください（φ０．１２５程度）。

④温度上昇の見極め
ダイオードは順方向電流、逆方向電流、逆方向回復時間損失による温度
上昇があります。
一般的な使用方法では、順方向電流と順電圧による損失が主体となりま
すが、スイッチング電源等の高周波回路での使用の場合は逆方向回復
時間による損失が発生します。また、ショットキバリアダイオードのような逆
電流の大きいダイオードでは、逆電流による損失も無視できません。なお、
順方向損失は高温では低下する傾向がありますが、逆方向損失は高温で
増加する傾向にあるため、動作確認時には周囲温度を考慮してください。

⑤突入電流
コンデンサ入力型整流回路では、電源投入時に突入電流が流れます。こ
の突入電流の波高値をせん頭順サージ電流IFSM以下としてください（I2t
の算出も可能となりますが、最小パルス幅は１msecとしてください）。なお
IFSMは１発での保証値のため、短時間内でくり返される場合は減定格を考
慮してください。

⑥波高値電流
一般的な使用方法を考慮して、平均値電流（IF（AV））の１０倍を限度として
ください。なお、波高値電流が高くなりますと、ダイオードの順方向損失が
増加しますで、温度上昇の確認をしてください。

●沿面放電の起き易い使用環境では、実装方法等については十分ご配
慮ください。

■面実装型ダイオードの場合
　（対象品種：SJPについて）

半田付け（フロー、リフロー共通）
i）フラックスはロジン系の物を使用し、強酸性の物はご使用にならないで
ください。

ii）大きな熱ストレスを与えないように必ず150℃、1～2分程度の余熱を
行ってから、下図の温度範囲内でご使用ください。

iii）半田ごてをご使用になる場合は、次の項目の範囲を目安にしてくださ
い。

こて先温度：300℃以下（30W以下を目安としてください）
こて先の径は、なるべく細い物をご使用ください。

作業時間： 10秒以下

参考　SJPシリーズ実装時の銅箔パターン
（単位：mm）

不明な点は当社へお問い合わせください。

160

180

200

220

240

260

280

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

時　　間（sec） 

半
田
付
け
温
度 

（℃） 

使
用
範
囲 

2.0 2.0

4.0～4.2

2.
0

固定 

曲げ 
固定 

曲げ 

アキシャルタイプ 

フレームタイプ 

ご使用に際してご使用に際して
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■TO-3PF, FM100タイプ
①品名表示：フルネーム
②極性表示：整流器記号
③ロット番号
　　第 1 文 字：西暦下1桁
　　第 2 文 字：月（1～9、O、N、D）
　　第3,4文字：日
　レーザー又は白色インク捺印

■面実装（SJP）
①品名表示
②極性表示：整流器記号
③ロット番号
　　第 1 文 字：西暦下1桁
　　第 2 文 字：月（1～9、O、N、D）
　　第3,4文字：日

■面実装（Dパック）
①品名表示
②極性表示：整流器記号
③ロット番号
　第1文字：管理記号　
　第2文字：西暦下1桁
　第3文字：月（A～M〔Iを除く〕）

■面実装（TO-220S）
①品名表示
②極性表示：整流器記号
③ロット番号
　第1文字：西暦下1桁　
　第2文字：月（A～M〔Iを除く〕）
　第3文字：週

■SZ-10シリーズ
①品名表示
②ロット番号
　第1文字：西暦下1桁　
　第2文字：月（1～9、O、N、D）
第3文字：日

■シリコンバリスタ
P.263をご参照ください。

■Axial（A0）
①品名表示（略号で表示）AM01をMで表わす。
②クラス表示
　Z: 200V　なし: 400V　A: 600V
　B: 800V　C: 1000V
③製造年月
　第1文字：年（西暦年号の下1桁で表示）
　第2文字：月（1～9、O、N、D）
④カソードバンド：連続バンド
　表示色：白色系（ただしAU02シリーズは黄

色系）

■Axial（E0, E1）
①品名表示（略号で表示）
　EM01をMO、EM2をM2、EM1はM1で
　表わす。
②クラス表示
　Z: 200V なし: 400V  A: 600V
　B: 800V  C: 1000V  F: 1500V
　　ただしEU02Aは2A、EU2YXはYのみ
　　表示
③製造年月
　第1文字：年（西暦年号の下1桁で表示）
　第2文字：月（1～9、O、N、D）
④製造旬：・上旬、・・中旬、・・・下旬

■Axial（R1, R2, R3, R4）
①品名表示：2セット表示
②製造年月及び旬表示：2セット表示
　第1文字：西暦年号の下1桁
　第2文字：月（1～9、O、N、D）
　・上旬、・・中旬、・・・下旬
③カソードバンド
表示色 白色系：電源用及びSBD

黄色系：中速用
赤色系：高速用及び超高速用

■RBV
①品名表示
②ロット番号
　第1文字：西暦下1桁
　第2文字：月（1～9、O、N、D）
　第3文字：A上旬、B中旬、C下旬
③入出力表示
　表示色：レーザー又は白色インク捺印

■TO-220Fタイプ
①品名表示
　FMU-12SをFMU12Sと表示
②極性表示：整流器記号
③ロット番号
　第 1 文 字：西暦下1桁
　第 2 文 字：月（1～9、O、N、D）
　第3,4文字：日
レーザー又は白色インク捺印

①品名表示：末尾1文字を除く
　FML-G12SをFMLG12で表示
②品名の末尾1文字
③極性表示：整流器記号
④ロット番号
　第 1 文 字：西暦下1桁
　第 2 文 字：月（1～9、O、N、D）
　第3,4文字：日
レーザー又は白色インク捺印

④ 

③ ② ① 

M  A 9 D

① MO
② C
③ 87

カソードバンド 
色：白色系 

④ ・ ・ 

③ 

① 

② 

RK44

96・・・ 

③ ～ ～ － ＋ 

② 

① RBV 602

9 9B

① 

② 

③ 

FMU12S

8512

① 

③ 

④ 

FMLG12

0125

S② 

（1チップタイプ） 

① 

② 

③ 

FMXA4203

5 9 0 5

① 

② 

③ 

FMQ-G5GS

6 9 0 5

（1チップタイプ） 

① 
② 

③ 

B

A 6 H

64S

① 

② 

③ 

E

9C1

29G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

捺印表示ガイド捺印表示ガイド
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10

① 

② 

ZE18

6930

② ① 

③ 

11
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●面実装

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

2.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

45

VRM
（V）

400

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

VF
（V）
max

1.1

IF
（A）

2.0

IR
（μA）
VR=VRM
max

10

IR（H）
（μA）
VR=VRM
max

50

Ta
（℃）

150（Tj）

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

質量
（g）

0.072

パッケージ

面実装（SJP）

品名

SJPM-H4

4-1 電源電流ダイオード

●リード挿入

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

1.0

1.7（3.0）

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.5

1.7（3.0）

10

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

1.7（3.0）

10

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

1.7（3.0）

1.8（3.2）

10

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2.5

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

2.0

1.7（3.0）

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

45

200

35

45

45

50

80

100

120

200

100

35

45

45

50

80

80

100

150

150

200

100

35

45

45

50

80

100

100

150

150

200

350

100

40

35

80

80

100

100

150

150

40

35

80

100

100

100

150

VRM
（V）

100

200

400

600

800

1000

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.97

0.95

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.91

0.91

0.95

1.10

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

0.95

1.10

0.98

0.97

0.97

0.95

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

0.95

0.92

1.10

1.2

0.97

0.92

0.92

0.92

0.91

0.91

0.95

1.2

0.97

0.92

0.92

0.91

0.95

0.95

IF
（A）

1.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

3.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

5.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

3.5

5.0

1.0

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

2.5

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.5

3.0

IR
（μA）
VR=VRM
max

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

20

10

10

10

10

10

10

5

20

10

10

10

10

10

IR（H）
（μA）
VR=VRM
max

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

100

50

100

50

50

50

50

50

100

50

100

50

50

50

300

50

Ta
（℃）

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

150（Tj）

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

17

8

22

20

17

15

12

12

15

8

4.0

22

20

17

15

17

12

12

15

10

8

4.0

22

20

17

15

17

15

12

15

10

8

8

4.0

15

17

17

12

15

12

15

10

15

17

12

15

12

10

8

質量
（g）

0.3

1.2

0.13

0.2

0.3

0.4

0.61

0.6

0.4

1.2

2.1

0.13

0.2

0.3

0.4

0.3

0.61

0.6

0.4

1.0

1.2

2.1

0.13

0.2

0.3

0.4

0.3

0.4

0.6

0.4

1.0

1.2

1.2

2.1

0.4

0.3

0.3

0.61

0.4

0.6

0.4

1.0

0.4

0.3

0.61

0.4

0.6

1.0

1.2

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

品名

EM 1Y

RM 4Y

AM01Z

EM01Z

EM 1Z

RM 1Z

RO 2Z

RM 2Z

RM 10Z

RM 4Z

FMM-22S, R

AM01

EM01

EM 1

RM 1

EM 2

RO 2

RM 2

RM 10

RM 3

RM 4

FMM-24S, R

AM01A

EM01A

EM 1A

RM 1A

EM 2A

RM 11A

RM 2A

RM 10A

RM 3A

RM 4A

RM 4AM

FMM-26S, R

RM 1B

EM 1B

EM 2B

RO 2B

RM 11B

RM 2B

RM 10B

RM 3B

RM 1C

EM 1C

RO 2C

RM 11C

RM 2C

RM 3C

RM 4C
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4-1 電源電流ダイオード

●ブリッジ

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

13

15

15

15

25

30

6.0

15

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

120

100

120

120

120

80

150

150

200

350

400

170

200

VRM
（V）

100

200

400

600

800

1000

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋175

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

1.00

1.00

1.00

1.05

1.05

1.20

1.10

1.10

1.05

1.05

0.96

0.95

1.05

IF
（A）

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

6.5

7.5

7.5

7.5

12.5

15

3.0

7.5

IR
（μA）
VR=VRM
max

10

250

10

10

10

10

10

10

50

50

50

10

50

IR（H）
（μA）
VR=VRM
max

100

1000

100

100

100

100

200

200

200

200

500

100

200

Ta
（℃）

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

150

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0

1.5

質量
（g）

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

6.45

パッケージ

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

RBV-60

品名

RBV-601

RBV-602L＊1

RBV-602

RBV-604

RBV-606

RBV-1306

RBV-1506S

RBV-1506J

RBV-1506

RBV-2506

RBV-3006

RBV-608

RBV-150C

＊1：超高速整流ダイオード（trr=50ns）
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●リード挿入

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

0.5

0.5

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

1.0

1.0

1.5（3.5）

2.0（3.5）

5.0

10

0.25

0.25

0.25

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

2.0

3.0

1.5（3.0）

2.0（3.5）

5.0

10

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

15

15

15

35

30

25

15

15

20

80

70

30

40

15

15

15

15

20

30

30

25

15

15

20

20

50

200

150

50

70

30

40

VRM
（V）

200

400

Tj Tstg
（℃）（℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

1.0

1.0

1.7

1.3

2.5

1.3

1.4

1.4

1.5

0.97

1.3

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

1.7

1.5

1.35

2.5

1.3

1.4

1.4

1.2

1.5

1.1

0.95

1.2

1.5

1.3

1.5

1.5

IF
（A）

0.5

0.5

0.5

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

3.5

3.5

2.5

5.0

0.25

0.25

0.25

0.5

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

2.0

3.0

3.0

3.5

2.5

5.0

IR
（μA）
VR=VRM
max

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

50

50

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

10

10

50

50

IR（H）
（μA）
VR=VRM
max

150

150

150

70

200

250

300

300

300

300

300

500

500

150

150

200

150

50

200

200

250

300

300

300

400

350

300

500

300

300

500

500

Ta
（℃）

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

17

22

15

17

22

20

17

15

10

8

4.0

4.0

20

17

15

22

22

17

20

22

20

17

15

12

12

10

10

8

8

4.0

4.0

質量
（g）

0.2

0.3

0.13

0.4

0.3

0.13

0.2

0.3

0.4

1.0

1.2

2.1

2.1

0.2

0.3

0.4

0.13

0.13

0.3

0.2

0.13

0.2

0.3

0.4

0.6

0.6

1.0

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

品名

EU01Z

EU 1Z

AU01Z

RH 1Z

ES 1Z

AU02Z

EU02Z

EU 2Z

RU 2Z

RU 30Z

RU 4Z

FMU-12S, R

FMU-22S, R

EU01

EU 1

RU 1

AU01

AS01

EH 1

ES 1

AU02

EU02

EU 2

RU 2M

RU 3

RU 3M

RU 30

RU 31

RU 4

RU 4M

FMU-14S, R

FMU-24S, R

4-2 高速整流ダイオード

trrq
（μs）

0.4

0.4

0.4

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

1.5

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

IF/IRP
（mA）

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

10/10

100/100

100/100

100/100

trrw
（μs）

0.18

0.18

0.18

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.6

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

IF/IRP
（mA）

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

10/20

100/200

100/200

100/200



254 ダイオード

4-2 高速整流ダイオード

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

0.25

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

1.0

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5

1.5（3.0）

2.0（3.5）

3.0

3.0

3.0

5.0

5.0

10

10

10

20

0.25

0.6

0.6

0.7

1.0

1.1

1.5（3.0）

0.2

0.6

0.8

1.5

1.5（2.5）

1.0

1.2（1.5）

1.5（2.5）

0.5

0.5

1.0

2.0

2.0

2.5

1.5（2.5）

2.5

5.0

10

10

10

10

10

10

2.5

10

0.2

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

15

15

15

20

35

30

30

25

15

15

20

20

20

50

50

50

70

50

50

50

30

30

40

40

180

180

15

15

35

30

20

20

50

15

35

20

20

50

60

50

50

20

20

60

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

VRM
（V）

600

800

1000

1300

1500

1600

1700

2000

Tj Tstg
（℃）（℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

2.5

1.7

2.0

1.5

1.3

2.5

2.5

1.3

1.4

1.4

1.5

1.2

1.5

1.1

1.1

1.5

1.3

1.15

1.15

1.15

1.25

1.5

1.5

1.35

1.15

1.15

2.5

2.0

1.3

2.5

1.5

1.5

1.6

3.0

1.3

1.5

2.5

1.6

1.0

1.8

1.8

2.0

2.0

1.0

1.1

1.7

1.3

1.5

1.5

5.0

2.8

1.6

1.8

2.4

2.4

1.5

1.3

2.7

2.0

IF
（A）

0.25

0.5

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.1

1.5

1.5

1.5

3.0

3.5

3.0

3.0

3.0

5.0

2.5

5.0

10

10

10

0.25

0.6

0.6

0.8

1.0

1.0

3.0

0.25

0.6

1.0

1.5

3.0

1.0

1.5

3.0

0.5

0.5

1.0

3.0

2.0

2.5

3.0

2.5

5.0

10

10

10

10

10

10

2.5

10

0.2

IR
（μA）
VR=VRM
max

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

30

30

10

10

5

10

10

10

10

10

5

10

10

50

10

50

50

10

10

10

50

50

50

50

10

50

50

50

50

50

50

50

50

100

10

IR（H）
（μA）
VR=VRM
max

200

150

200

50

70

200

200

250

300

300

300

300

400

350

350

300

300

1000

1000

1000

500

500

500

500

3000

3000

200

200

70

200

300

400

500

200

70

300

400

500

500

500

500

200

200

500

500

500

500

500

350

500

500

6000

500

500

500

700

500

500

300

Ta
（℃）

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150(Tj)

150(Tj)

150

100

100

100

100

150

150

100

100

150

100

100

100

100

100

150

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

150

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150

100

100

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

15

22

15

22

15

20

15

22

20

17

15

15

12

15

12

8

8

10

12

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

15

15

15

20

15

12

8

15

15

15

12

8

12

8

8

20

17

12

10

10

10

8

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2

2

10

2

15

質量
（g）

0.4

0.13

0.4

0.13

0.4

0.2

0.4

0.13

0.2

0.3

0.4

0.4

0.6

0.4

0.6

1.2

1.2

1.0

0.6

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

1.2

0.4

0.4

0.4

0.6

1.2

0.6

1.2

1.2

0.2

0.3

0.6

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

6.5

1.0

6.5

0.4

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ4.0/φ0.98）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ5.2/φ1.2）

Axial（φ6.5/φ1.4）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-3PF2Pin

TO-3PF2Pin

Axial（φ5.2/φ1.2）

TO-3PF2Pin

Axial（φ4.0/φ0.78）

品名

RU 1A

AU01A

RF 1A

AS01A

RH 1A

ES01A

RS 1A

AU02A

EU02A

EU 2A

RU 2

RU 2AM

RU 3A

RU 20A

RU 3AM

RU 4A

RU 4AMS

RY3A

RY2A

FMY-1036S

FMU-G16S

FMU-16S, R

FMU-26S, R

FMU-G26S

FMY-1106S

FMY-2206S

RU 1B

RF 1B

RH 1B

RS 1B

RU 2B

RU 3B

RU 4B

RU 1C

RH 1C

RU 2C

RU 3C

RU 4C

RH 2D

RU 4D

RU 4DS

ES01F

ES 1F

RH 2F

RS 3FS

RP 3F

RH 3F

RS 4FS

RH 4F

FMQ-G1FS

FMQ-G2FS

FMU-G2FS

FMQ-G2FLS

FMQ-G2FMS

FMQ-G5FMS

FMV-G5FS

RH 3G

FMQ-G5GS

RC 2

trrq
（μs）

0.4

0.4

0.4

1.5

4

1.5

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.4

0.4

4

1.5

0.4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

0.4

4

0.4

0.4

1.5

1.5

4

2

0.7

4

1

4

0.7

0.5

0.6

1.2

0.5

0.5

2.0

4

0.5

4.0

IF/IRP
（mA）

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

100/100

10/10

500/500

500/500

10/10

10/10

10/10

100/100

500/500

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

500/500

10/10

trrw
（μs）

0.18

0.18

0.18

0.6

1.3

0.6

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.1

0.1

0.1

0.18

0.18

0.18

0.18

0.1

0.1

0.18

0.18

1.3

0.6

0.18

0.18

0.18

0.18

1.3

0.18

0.18

0.18

1.3

0.18

0.18

0.6

0.6

1.3

0.8

0.3

1.3

0.4

1.3

0.3

0.2

0.25

0.4

0.25

0.2

0.8

1.3

0.2

1.3

IF/IRP
（mA）

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

100/200

100/200

500/1000

500/1000

10/20

10/20

100/200

100/200

500/1000

100/200

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

500/1000

10/20

＊開発中



255ダイオード

IF （AV）
（A）

（ ）フィン付

1.0
1.5
2.0
3.0
6.0
10.0
2.0
1.5
3.0
1.0
3.0
2.0
2.0
3.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発
25
30
25
50
80
65
20
25
30
20
50
30
20
50

VRM
（V）

200

Tj Tstg
（℃）（℃）

―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150
―40～＋150

VF
（V）
max

0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.75

IF
（A）

1.0
1.5
2.0
3.0
3.0
5.0
2.0
1.5
3.0
1.0
3.0
2.0
2.0
3.0

IR
（μA）
VR=VRM
max
10
10
10
50
50
100
50
10
10
10
15
50
10
50

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

1
2
1
10
10
0.2
3

0.05
0.05
0.1
0.15
0.1
3
0.1

Ta
（℃）

150
150
150
100
100
150
150
150
150
150(Tj)
150(Tj)
150
150
150

Rth（j-l）
（℃/W）

20
20
20
5.0
5.0
2.5
20
20
20
20
20
20
20
2.5

質量
（g）

0.072
0.072
0.072
0.41
0.41
1.4

0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
0.072
1.4

パッケージ

面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装（Dパック）

面実装（Dパック）Center-tap
面実装（TO220S）
面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装（SJP）
面実装(SJP)
面実装(SJP)
面実装(TO220S)

品名

SJPL-D2
SJPX-F2
SJPL-H2
SPX-G32S
SPX-62S
MPL-102S
SJPX-H3
SJPL-F4
SJPL-L4
SJPD-D5
SJPD-L5
SJPL-H6
SJPX-H6
MPL-1036S

4-3 超高速整流ダイオード

trrq
（ns）

50
30
50
30
30
40
30
50
50
40
50
50
30
50

IF/IRP
（mA）

100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

trrw
（ns）

35
25
35
25
25
30
25
35
35
30
35
35
20
－

IF/IRP
（mA）

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200
100/200

－

●面実装

●リード挿入

10.0

10.0

10.0

10.0

15.0

20.0

20.0

5.0

5.0

10.0

10.0

15.0

20.0

20.0

20.0

65

65

150

150

100

110

100

40

70

70

65

75

100

100

100

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap） 

TO-220F（Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

FML-22S

FMX-22S

FML-G22S

FMX-G22S

FMX-22SL

FM2-2202

FMXA-2202S

FML-13S

FML-G13S

FML-23S

FMX-23S

FMXA-2153S

FMX-2203

FMXA-2203S

FMXA-4203S

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

5.0

5.0

10.0

10.0

7.5

10.0

10.0

2.5

5.0

5.0

5.0

7.5

10.0

10.0

10.0

250

100

500

200

150

200

100

50

100

100

50

75

100

100

100

1

20

2

50

30

400

30

0.1

0.2

0.5

15

23

30

30

30

100

100

100

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150

100

100

100

150

150（ Tj） 

150

150

150（ Tj） 

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

40

30

40

30

30

50

25

50

50

50

30

25

30

25

25

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

100/100

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

30

25

30

25

25

35

－ 

35

35

35

25

25

－ 

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

－ 

－ － 

20.0 150 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） FML-4202S 0.98 10.0 10 0.4 150 2.0 6.540 500/500 500/100030

20.0 150 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） 

TO-3PF（ Center-tap） 

TO-3PF（ Center-tap） 

FMX-4202S 0.98 10.0 200 50 150 2.0 6.530 500/500 500/100025 

20.0 100 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） FMXA-4202S 1.2 10.0 100 30  2.0 6.525 500/500

100/200

100/200

100/200

100/200

500/1000

20.0 100 ― 40～＋ 150FMX-4203S 1.3 10.0 100 30 150 2.0 6.530 500/500 25 500/1000

－ 

－ － 

－ － 

300

IF （ AV） 
（ A） 

（  ） フィン付 

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

IFSM
（ A） 
50Hz

正弦半波単発 

25

50

20

25

60

30

30

30

70

80

80

80

80

120

35

35

65

65

100

100

Tj Tstg
（℃） （℃） 

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

パッケージ 
Axial

（ボディ径 /リード径） 

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.78） 

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 5.2/φ 1.2） 

Axial（φ 5.2/φ 1.2） 

Axial（φ 5.2/φ 1.2） 

Axial（φ 6.5/φ 1.4） 

Axial（φ 6.5/φ 1.4） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（ Center-tap） 

品名 

AL01Z

EN 01Z

EL 1Z

EL02Z

RN 1Z

RX 10Z

RL 10Z

RL 2Z

RN 2Z

RX 3Z

RN 3Z

RL 3Z

RL 4Z

RN 4Z

FML-12S

FMX-12S

FML-G12S

FMX-G12S

FMN-G12S

FMXA-2102ST

VRM
（ V） 

200

VF
（ V） 
max

0.98

0.92

0.98

0.98

0.92

0.98

0.98

0.98

0.92

0.98

0.92

0.95

0.95

0.92

0.98

0.98

0.98

0.98

0.92

1.2

IF
（ A） 

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

2.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

IR
（μ A） 
VR=VRM
max

100

10

100

50

20

50

50

100

50

50

50

50

150

50

50

50

250

100

100

100

IR（ H） 
（ mA） 
VR=VRM
max

0.5

2

0.5

0.1

3

3

0.1

0.5

4

10

6

0.2

0.5

6

0.1

10

1

20

10

20

Ta
（℃） 

100

150（ Tj） 

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

100

100

150（ Tj） 

100

150（ Tj） 

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

100

100

100

150

150（ Tj） 

Rth（ j-l） 
（℃ /W） 

22

20

17

20

15

15

15

12

12

10

10

10

8

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

質量 
（ g） 

0.13

0.2

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6

1.0

0.6

1.0

1.2

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

trrq
（ ns） 

50

100

100

40

100

30

50

50

100

30

100

50

50

100

40

30

40

30

100

25

IF/IRP
（ mA） 

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

trrw
（ ns） 

35

50

50

30

50

25

35

35

50

25

50

35

35

50

30

25

30

25

50

－ 

IF/IRP
（ mA） 

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

－ 

300

400

500

600



256 ダイオード

4-3 超高速整流ダイオード

VRM
（V） 

0.7

0.7

0.8

1.0

1.2

1.2

1.5

2.0

3.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

8.0

10.0

10.0

16.0

5.0

0.5

0.5

0.6

1.0

1.0

1.2

2.0

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

8.0

I FSM
（ A） 
50Hz

正弦半波単発 

15

15

15

20

50

50

20

40

80

35

40

70

70

70

65

70

100

100

50

10

15

10

50

50

30

60

50

80

50

50

50

50

100

Tj Tstg
（℃） （℃） 

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

パッケージ 
Axial

（ボディ径 /リード径） 

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.78） 

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 2.7/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 5.2/φ 1.2） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F2Pin

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 4.0/φ 0.98） 

Axial（φ 5.2/φ 1.2） 

TO-220F（ 2素子） 

Axial（φ 6.5/φ 1.4） 

Axial（φ 6.5/φ 1.4） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

品名 

AG01

EG01

EG 1

AL01

RG 10

RG 2

EL 1

RL 2

RL 3

FMG-14S, R

FML-14S

FMX-G14S

FML-G14S

FMN-G14S

FMG-24S, R

FML-24S

FMXA-1104S

FMXJ-2164S

FMXA-1054S

EG01A

AG01A

EG 1A

RG 10A

RG 2A

RD 2A

RL 3A

FMC-26U

RL 4A

FMG-G26S

FMX-G16S

FML-G16S

FMN-G16S

FMXK-1086S

VF
（ V） 
max

1.8

2.0

1.8

1.4

1.8

1.8

1.3

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

1.3

1.0

2.0

1.3

1.5

1.4

1.5

2.0

1.8

2.0

2.0

2.0

1.55

1.7

2.0

1.5

2.5

1.5

1.5

1.2

1.75

IF
（ A） 

0.7

0.7

0.8

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

3.5

2.5

2.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

8.0

5.0

0.5

0.5

0.6

1.0

1.0

1.2

3.0

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

8

IR
（μ A） 
VR=VRM
max

100

50

50

10

500

500

10

10

100

500

50

50

100

50

50

500

100

100

100

50

100

100

100

500

500

50

50

500

500

50

500

50

100

50

30

IR（ H） 
（ mA） 
VR=VRM
max

0.5

0.3

0.3

0.5

2.5

2.5

0.05

0.1

0.2

1.5

0.1

15

0.2

10

2.5

0.2

30

20

15

0.5

0.5

0.5

2.5

2.5

0.1

0.2

3

0.1

3

15

0.5

10

6.0

Ta
（℃） 

100

100

100

150（ Tj） 

100

100

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

100

100

150

150

100

150（ Tj） 

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150

100

100

100

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

100

100

150

150

100

150（ Tj） 

150

Rth（ j-l） 
（℃ /W） 

22

20

17

22

15

12

17

12

10

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

20

22

17

15

12

12

10

4.0

8

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

質量 
（ g） 

0.13

0.2

0.3

0.13

0.4

0.6

0.3

0.6

1.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

0.2

0.13

0.3

0.4

0.6

0.6

1.0

2.1

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

trrq
（ ns） 

100

100

100

50

100

100

100

100

50

50

100

50

30

50

100

100

50

25

18

20.0 100 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） FML-4204S 1.3 10.0 0.4 2.0 6.550

20

100

100

100

100

100

50

50

70

50

100

30

50

100

27

IF/IRP
（ mA） 

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

100/100

100/100

500/500

100/100

500/500

trrw
（ ns） 

50

50

50

35

50

50

50

35

35

50

35

25

35

50

50

35

－ 

50

50

50

50

50

35

35

35

35

35

50

25

35

50

IF/IRP
（ mA） 

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

1.0（3.0） 80 ― 40～＋ 150Axial（φ 6.5/φ 1.4） RG4S 1.8 3.0 500 2.5 8 1.2 100/100 50 100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

－ 

－ － 

－ 

－ － 

－ 

－ － 

100/200

3.0 50 ― 40～＋ 150Axial（φ 5.2/φ 1.2） RD3035 1.4 3.0 15 0.15 10.0 1.050 100/100 35 100/200

1.0 20 ― 40～＋ 150Axial（φ 4.0/φ 0.78） RD1015＊ 1.4 1.0 10 0.1 12.0 0.440 100/100 30 100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

1.0（2.0） 50 ― 40～＋ 150RG 4AS 2.0 2.0 2.5 8 1.2100 100/100 50 100/200

500/1000

500/1000

10020.0 100 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） FMXA-4204S＊ 1.5 10 30 2.0 6.525 500/500

2020.0 100 ― 40～＋ 150TO-3PF（ Center-tap） FMD-4204S＊ 1.4 10 0.2 2.0 6.550 500/500 25 500/1000

500/1000

3.0 50 ― 40～＋ 150Axial（φ 6.5/φ 1.4） RN4A 1.3 3.0 50 5 150（ Tj） 8.0 1.2100 100/100 50

100/200

100/200

100/200

500/1000

100/200

5.0 60 ― 40～＋ 150TO-220F2Pin FMN-1056S 1.3 5.0 50 5.0 4.0 2.1100 100/100 50 100/200

1505.0 90 ― 40～＋ 150TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

FMD-1056S 1.7 5.0 10 0.1 4.0 2.150 500/500 35 500/1000

6.0 50 ― 40～＋ 150TO-220F（ Center-tap） FMG-26S, R 2.2 3.0 500 3 100 4.0 2.1100 100/100 50 100/200

400

500

600 

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

20.0

20.0

20.0

100

100

100

100

150

180

100

150

100

100

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

1.5

1.7

1.98

1.3

1.3

1.7

1.75

1.3

1.75

1.7

10.0

10.0

10.0

10

10

10

10

10

10

10.0

100

100

100

100

100

20

100

100

100

100

20

0.3

30

10

10

0.2

10

10

10

0.3

150

100

150（ Tj） 

150

150

150

150

150

150

150

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

TO-220F（ Center-tap） 

TO-220F（ Center-tap） 

TO-3PF（ Center-tap） 

FMX-G26S

FMD-G26S

FMXA-1106S

FMNS-1106S

FMN-1106S

FMD-1106S

FMXK-1106S

FMN-2206S

FMXK-2206S

FMD-4206S

30

50

28

100

100

50

27

100

27

50

100/100

500/500

500/500

100/100

100/100

500/500

500/500

100/100

500/500

500/500

25

30

ー 

50

50

35

ー ー 

50

ー ー 

30

100/200

500/1000

ー　 

ー ー　 

100/200

100/200

500/1000

100/200

500/1000

20.0 100 ― 40～＋ 150 1.5 10 100 20 2.0 6.5TO-3PF（ Center-tap） FMX-4206S＊ 30 500/500 25 500/1000

150（ Tj） 20.0 150 ― 40～＋ 150 1.3 10 100 10 2.0 6.5TO-3PF（ Center-tap） FMN-4206S 100 100/100 50

20.0 100 ― 40～＋ 150 1.98 10 100 30 2.0 6.5TO-3PF（ Center-tap） FMXA-4206S＊ 28 500/500

100/200

IF （ AV） 
（ A） 

（  ） フィン付 

＊開発中
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4-3 超高速整流ダイオード

 

0.2

0.2

0.4

0.5

0.7

1.0（ 2.0） 

4.0

3.0

3.0

0.1

IFSM
（ A） 
50Hz

正弦半波単発 

5

5

10

10

10

60

30

50

50

5

VRM
（ V） 

1000

1200

1600

2000

Tj Tstg
（℃） （℃） 

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

VF
（ V） 
max

4.0

4.0

4.0

3.3

3.3

3.0

4.0

4.0

6.0

7.0

IF
（ A） 

0.2

0.2

0.4

0.5

0.7

2.0

4.0

3.0

3.0

0.1

IR
（μ A） 
VR=VRM
max

100

5

5

50

20

500

50

500

100

2

IR（ H） 
（ mA） 
VR=VRM
max

0.5

0.05

0.05

0.5

0.25

2.5

0.3

3

0.5

0.01

Ta
（℃） 

100

100

100

100

100

100

100

150（ Tj） 

150（ Tj） 

100

Rth（ j-l） 
（℃ /W） 

22

20

15

20

15

8

4.0

4.0

4.0

15

質量 
（ g） 

0.13

0.2

0.4

0.2

0.4

1.2

2.1

2.1

2.1

0.4

パッケージ 
Axial

（ボディ径 /リード径） 

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 2.7/φ 0.6） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

Axial（φ 6.5/φ 1.4） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin（ 2素子） 

TO-220F2Pin（ 2素子） 

Axial（φ 4.0/φ 0.78） 

品名 

AP01C

EP01C

RU 1P

EG01C

RG 1C

RG 4C

FMG-G2CS

FMC-26UA

FMC-28UA

RP 1H

trrq
（ ns） 

200

200

100

100

100

100

100

70

70

100

IF/IRP
（ mA） 

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

500/500

500/500

500/500

500/500

10/20

trrw
（ ns） 

80

80

50

50

50

50

50

35

35

50

IF/IRP
（ mA） 

0.5

3.0

3.0

5.0

10

50

50

60

800

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

― 40～＋ 150

2.0

3.0

3.0

3.0

0.5

3.0

3.0

5.0

10

100

100

200

0.2

0.5

1

2

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

150（ Tj） 

22

4.0

4.0

4.0

0.13

2.1

2.1

2.1

Axial（φ 2.4/φ 0.6） 

TO-220F（ 2素子） 

TO-220F2Pin

TO-220F2Pin

AB01B

FMC-28U

FMC-G28S

FMC-G28SL

200

70

70

70

100/100

500/500

500/500

500/500

80

35

35

35

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

100/200

100/200

100/200

100/200

100/200

500/1000

500/1000

500/1000

500/1000

10/20

IF （ AV） 
（ A） 

（  ） フィン付 
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●面実装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

3.0

5.0

6.0

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

1.0

2.0

20

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

30

50

60

50

60

50

20

25

40

50

60

20

40

120

VRM
（V）

40

60

90

100

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.7

0.70

0.69

0.7

0.7

0.85

0.85

0.85

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

3.0

5.0

3.0

1.0

1.5

2.0

3.0

5.0

1.0

2.0

10.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

0.1

0.2

0.3

3.5

5

3.5

0.1

1.0

0.2

0.3

3

0.1

0.2

1

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

35

70

100

100

175

100

30

70

55

70

125

30

55

100

Ta
（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

5

5

5

20

20

20

20

5

20

20

2.5

質量
（g）

0.072

0.072

0.072

0.29

0.29

0.29

0.072

0.072

0.072

0.072

0.29

0.072

0.072

1.04

パッケージ

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（Dパック）

面実装（Dパック）

面実装（Dパック）Center-tap

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（Dパック）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（TO220S）Center-tap

品名

SJPB-D4

SJPB-H4

SJPB-L4

SPB-G34S

SPB-G54S

SPB-64S

SJPB-D6

SJPW-F6

SJPB-H6

SJPB-L6

SPB-G56S

SJPB-D9

SJPB-H9

MPE-220A

4-4 ショットキバリアダイオード

一般

●リード挿入

IF （AV）
（A）

1.0

1.0

1.5

1.7

2.5

3.0

3.0

4.0

5.0

5.0

6.0

10

10

10

15

15

20

20

30

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

25

40

40

60

50

60

80

50

120

60

60

60

100

150

100

120

150

150

150

VRM
（V）

40

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

IF
（A）

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

2.0

5.0

5.0

3.0

5.0

5.0

10.0

7.5

7.5

10

10.0

15

IR
（mA）
VR=VRM
max

1

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

10

7.5

7.5

10

10

15

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

35

35

70

70

100

100

100

250

150

175

100

175

175

350

250

250

350

350

500

Ta
（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150（Tj）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

22

20

17

15

12

4

8

4

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

質量
（g）

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

2.1

1.2

2.1

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

TO-220F2Pin

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

品名

AK 04

EK 04

EK 14

RK 14

RK 34

FMB-G14

RK 44

FMB-24

RW54

FMB-G14L

FMB-24M

FMB-24L

FMW-24L

FMB-G24H

FMB-24H

FMW-24H

FMB-2204

FMW-2204

FMB-2304
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IF （AV）
（A）

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

4.0

6.0

10

15

20

30

30

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

4.0

4.0

8.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

10

10

25

25

40

70

40

50

100

100

120

150

150

10

10

40

40

50

60

50

60

60

VRM
（V）

60

90

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.62

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

0.81

IF
（A）

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

2.0

5.0

5.0

7.5

10.0

15

15

0.7

0.7

1.5

1.5

2.0

3.5

2.0

4.0

4.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

1

1

1

1

2

3

1

5

3

5

1

8

3

1

1

2

2

3

5

3

5

5

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

30

30

55

55

70

125

55

175

125

175

250

400

350

30

30

55

55

70

125

70

125

125

Ta
（℃）

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

22

20

17

15

12

8

4

4

4

4

4

4

2

22

20

17

15

12

8

4

4

4

質量
（g）

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

1.2

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

0.13

0.3

0.3

0.45

0.6

1.2

2.1

2.1

2.1

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-3PF（Center-tap）

Axial（φ2.4/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.78）

Axial（φ4.0/φ0.98）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F2Pin

TO-220F（Center-tap）

品名

AK 06

EK 06

EK 16

RK 16

RK 36

RK 46

FMB-26

FMB-G16L

FMW-2106

FMW-2156

FMW-2206

FMB-2306

FMW-4306

AK 09

EK 09

EK 19

RK 19

RK 39

RK 49

FMB-29

FMB-G19L

FMB-29L

●面実装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

30

40

50

VRM
（V）

30

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋125

―40～＋125

―40～＋125

VF
（V）
max

0.36

0.36

0.36

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

1.5

3.0

4.5

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

70

140

210

Ta
（℃）

100

100

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

質量
（g）

0.072

0.072

0.072

パッケージ

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

品名

SJPA-D3

SJPA-H3＊

SJPA-L3

低VF「Aシリーズ」

●リード挿入

IF （AV）
（A）

2.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

40

VRM
（V）

30

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋125

VF
（V）
max

0.36

IF
（A）

2.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

3.0

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

140

Ta
（℃）

100

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

15

質量
（g）

0.45

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ4.0/φ0.78）

品名

RA 13

4-4 ショットキバリアダイオード

＊開発中
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●面実装

IF （AV）
（A）

1.0

2.0

3.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

30

40

50

VRM
（V）

30

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.45

0.45

0.45

IF
（A）

1.0

2.0

3.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

0.1

0.2

0.3

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

35

70

100

Ta
（℃）

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

20

質量
（g）

0.072

0.072

0.072

パッケージ

面実装（SJP）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

品名

SJPJ-D3

SJPJ-H3＊

SJPJ-L3

低VF/低IRバランス「Jシリーズ」

●リード挿入

IF （AV）
（A）

3.0

10

30

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

50

100

150

VRM
（V）

30

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.45

0.45

0.48

IF
（A）

3.0

5.0

15.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

3

5

15

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

100

175

500

Ta
（℃）

150

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

8

4

4

質量
（g）

1.2

2.1

2.1

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

Axial（φ6.5/φ1.4）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

品名

RJ 43

FMJ-23L

FMJ-2303

4-4 ショットキバリアダイオード

●面実装

IF （AV）
（A）

2.0

2.0

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

40

40

VRM
（V）

30

40

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.55

0.6

IF
（A）

2.0

2.0

IR
（mA）
VR=VRM
max

0.2

0.2

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

70

70

Ta
（℃）

150

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

20

20

質量
（g）

0.072

0.072

パッケージ
Axial

（ボディ径/リード径）

面実装（SJP）

面実装（SJP）

品名

SJPE-H3＊

SJPE-H4

低IR「Eシリーズ」

●リード挿入

IF （AV）
（A）

15

10

10

15

20

20

30

30

30

10

20

20

30

IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

100

60

100

100

120

120

150

150

150

100

120

120

150

VRM
（V）

40

60

100

150

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

―40～＋150

VF
（V）
max

0.6

0.72

0.85

0.85

0.85

0.85

0.85

0.90

0.85

0.92

0.92

0.92

0.92

IF
（A）

7.5

5.0

5.0

7.5

10

10

15

15

15

5

10

10

15

IR
（mA）
VR=VRM
max

0.75

1

0.1

0.15

0.2

0.2

0.3

0.25

0.3

0.1

0.2

0.2

0.3

IR（H）
（mA）
VR=VRM
max

75

35

50

75

100

100

150

125

150

25

50

50

75

Ta
（℃）

150

150

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150（Tj）

150

150

150

150（Tj）

150

Rth（j-l）
Rth（j-c）
（℃/W）

4

4

4

4

4

2

4

1.5

2

4

4

2

4

質量
（g）

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

6.5

2.1

1.55

6.5

2.1

2.1

6.5

2.1

パッケージ

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-3PF（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-262

TO-3PF（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

TO-3PF（Center-tap）

TO-220F（Center-tap）

品名

FME-24H

FME-2106

FMEN-210A

FMEN-215A＊

FMEN-220A

FMEN-420A

FMEN-230A

MPEN-230AF

FMEN-430A

FMEN-210B

FMEN-220B

FMEN-420B

FMEN-230B

＊開発中

＊開発中

＊開発中

＊開発中
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IFSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

0.5

0.5

VRM
（kV）

6

8

Tstg
（℃）

―40～＋120

―40～＋120

品名

SHV-06EN

SHV-08EN

4-5 高圧整流ダイオード

区分

高周波積層形FBT用

IF（AV）
（mA）

2.0

2.0

TＣ
（℃）

100

100

VF
（V）
max

24

30

IF
（mA）

10

10

IR
（μA）
VR=VRM
max

1

1

質量
（g）

0.17

0.17

外形図
番号

1

IR（H） trrq
（μA） Ta （μs） IF/IRP
VR=VRM （℃） （mA）
max Ta=100℃

3 100 0.15 0.20 10/10

3 100 0.15 0.20 10/10

●SHVシリーズは樹脂等による再モールドを前提に、外形を小型化した製品です。
　ご使用に際しては沿面放電の防止、湿度ストレスから保護するための対処が必要です。
●テーピング仕様は一般ダイオードとは別仕様になります。（P. 247参照ください）

・No. 25  高圧整流ダイオード（外形図1）

3 27min27min

20.
5

外形図一覧
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4-6 パワーツェナーダイオード

IRSM

IRSM
2

0 10ms 時間 

図1

IZSM条件

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

6 

6

28±3 

18.8～21.2 

31.0～35.0 

16.8～19.1 

25.1～28.9 

31.0～35.0 

37.8～42.2 

24～30 

36～40 

24～30 

36～40

50（5ms） 

95（500μs）
 

 

 

500（500μs）
 

 

 

–

–

–

–

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SJP） 

面実装（SZ－10） 

面実装（SZ－10） 

面実装（SZ－10） 

面実装（SZ－10） 

SJPZ-K28 

SJPZ-E20 

SJPZ-E33 

SJPZ-N18 

SJPZ-N27 

SJPZ-N33 

SJPZ-N40 

SZ-10N27 

SZ-10N40 

SZ-10NN27 

SZ-10NN40

20 

15 

25 

13 

20 

25 

30 

22 

22 

22 

22

–

–

–

–

–

–

–

70

40

90

55

P 
（W） 

PR 
（W） 

VDC 
（V） 

IZSM 
（A） 

Tj    Tstg 
（℃） 
 

5mA矩形波 

–

–

–

–

–

– 

図1 

図1 

図1 

図1

パッケージ 品名 条件 質量（g） 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋150 

－55～＋175 

－55～＋175 

－55～＋175 

－55～＋175

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10

VZ 
1mA 
（V） 

IR 
（μA） 
max

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

0.07 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55
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Rth（j-l）
（℃/W）

20

20

20

20

質量
（g）

0.3

0.3

0.3

0.3

品名

VR-60SS

VR-61SS

SV-3SS

SV-4SS

4-7 シリコンバリスタ

●対称型

Tj Tstg
（℃） （℃）

―40～＋100

―40～＋100

―40～＋100

―40～＋100

パッケージ

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

Axial（φ2.7/φ0.6）

VF
（V）

1.5max

2.3±0.25

2.75±0.25

3.1±0.25

2.0max

1.8±0.2

2.15±0.2

2.4±0.25

IF
（mA）

1000

1

10

70

100

1

10

30

IF
（μA）
max

20

50

50

VF
（V）

0.2

0.6

0.9

ITSM
（A）
50Hz

正弦半波単発

15

7.5

品　　　名 VR-60SS VR-61SS SV-3SS SV-4SS

表　示　色

内 部 接 続

橙 橙 

赤 

白 白 
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62
.3

±1
.0

5.
0

±0
.2

2.7±0.2

0.6

62
.3

±0
.7

5.
0

±0
.2

2.7 ±0.2φ

0.78 ±0.05φ

カソード表示 

・No. 1  面実装（SJP） ・No. 2  面実装（Dパック） ・No. 3  面実装（Dパック） Center-tap

外形図一覧

・No. 4  面実装（TO263） ・No. 5  面実装（TO220S） ・No. 6  面実装（TO220S）

   MPL-102S, MP2-202S, MPL-1036S

・No. 7  面実装（TO220S） Center-tap ・No. 8  面実装（SZ-10） ・No. 9 Axial（φ2.4/φ0.6）

＋0.4 
－0.15.0

＋
0.
1 

－
0.
05

0.
05

1.3±0.4 1.5±0.2

2.
15
±
0.
2

2.
6±
0.
2

4.5±0.2

1.3±0.4

6.5±0.4 2.3±0.4 5.4

4.9

4.15.4

イ.

ロ.

ハ.

±0.4

1.
7

±0
.5

5.
5

±0
.4

2.
5

±0
.4

0.8±0.1 0.8

1.5max

±0.1

0.55±0.1

0.55±0.1

1.15

1 2 3

±0.1

1.
2m
ax

2.29±0.5 2.29±0.5

0～0.25

0.
5

±0
.2

2.9

0.
16

1.
37

5.
0

0.
7

イ. 品名 
ロ. 極性 
ハ. ロット番号 

1 32（ヒートシンクと共通） 

NC アノード カソード 

9.9±0.2

（  1.5 Dp0.2） 

1.2±0.2

4.5±0.2

1.3±0.1

15.3±0.3

0.8±0.1

2.54TYP

（0.4） （15°） 

1.4±0.2

2.54TYP

1.27±0.1
4.9±0.2

9.2±0.2

（4.6） 

2.0±0.1

0.5±0.1

2.4±0.2

0.1±0.15

2.54±0.3（0.75） 

（R0.3） 

10.0±0.2

φ

（3°） 

（3°） 

6.5±0.4 2.3±0.4 5.4

4.9

4.15.4

イ.

ロ.

ハ.

±0.4

1.
7

±0
.5

5.
5

±0
.4

2.
5

±0
.4

0.8±0.1 0.8

1.5max

±0.1

0.55±0.1

0.55±0.1

1.15

1 2 3

±0.1

1.
2m
ax

2.29±0.5 2.29±0.5

0～0.25

0.
5

±0
.2

2.9

0.
16

1.
37

5.
0

0.
7

イ. 品名 
ロ. 極性 
ハ. ロット番号 

1 32（ヒートシンクと共通） 

アノード アノード カソード（コモン） 

（
0.
45
） 

（
1.
4）
 

A

（
1.
2）
 

9.
1±
0.
3

0.4±0.1

10.2±0.3

1.3±0.2
4.44±0.2

1 2 3

2.54±0.1 
（幅元寸法） 

 

2.54±0.1 
（幅元寸法） 

 

（5） 

10
.5

+
0.

3
–0

.5

0.86+0.2
–0.1

1.34+0.2
–0.1

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

（
1.
5）
 

（
1.
5）
 

（
1.
4）
 

8.
6±
0.
3

＋
0.
3

－
0.
5

0.1
＋0.2
－0.1

0.86
＋0.2
－0.1

3.
0
＋
0.
3

－
0.
5

イ. 品名 
ロ. 極性 
ハ. ロット番号 

イ 

ロ 

ハ 

① ③ ② 

① 

※②はフレームと共通 

③ ② 

10.2±0.3

2.54±0.5

0.4±0.1

2.59±0.2

1.3±0.2
4.44±0.2

2.54±0.5

1.2±0.2

1.27±0.2

10
.0

（
1.
5）
 

（
1.
5）
 

（
1.
4）
 

8.
6±
0.
3

＋
0.
3

－
0.
5

0.1
＋0.2
－0.1

0.86
＋0.2
－0.1

3.
0
＋
0.
3

－
0.
5

イ. 品名 
ロ. 極性 
ハ. ロット番号 

イ 

ロ 

ハ 

① ③ ② 

① ③ ② 

8.5±0.510.0±0.3

5.0±0.3
（4.6） 

（2.5） （
0.
4）
 

5±0.3

2±0.3

2.7±0.3
3±0.57.2±0.5

10±0.3

10
±
0.
3

13
.5
±
0.
3

15
.5
±
0.
5

（
9.
75
）
 

2.
0±
0.
5

5.0±0.3

1.
1±
0.
5

3.
9±
0.
5

9.
6±
0.
5

1.
0±
0.
3

50
.0

±1
.0

2.
9

±0
.1

2.4 ±0.1φ

0.57 ±0.02φ

カソード表示 

62
.3

±0
.7

5.
0

±0
.2

2.7 ±0.2φ

0.6 ±0.05φ

カソード表示 

・No. 10 Axial（φ2.7/φ0.6） ・No. 11 Axial（φ2.7/φ0.6） ・No. 12 Axial（φ2.7/φ0.78）

  シリコンバリスタ（対称型）
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62
.5

±0
.7

7.
2

±0
.2

4.0 ±0.2φ

0.78 ±0.05φ

カソード表示 

62
.5

±0
.7

7.
2

±0
.2

4.0 ±0.2φ

0.98 ±0.05φ

カソード表示 

50
±0

.1

8.
0

±0
.2

6.5 ±0.2φ

1.4 ±0.1φ

カソード表示 

62
.5

±0
.7

9.
1

±0
.2

5.2 ±0.2φ

1.2 ±0.05φ

カソード表示 

56
.0

±0
.7

1.3±0.05

10.0±0.2

C2

10
.0

±0
.2

カソード表示 

イ．品名 
ロ．極性 
ハ．ロット番号 

0.85+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

1.35

イ 
ロ 
ハ 

±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

10.0±0.2 4.2±0.2

2.8

2.54

Sタイプ Rタイプ Uタイプ 

2.54

8.
4

±0
.2

16
.9

13
.0

m
in

±0
.3

4.
0±0

.2
3.

9
0.

8
±0

.2
±0

.2

3.3φ ±0.2

±0.2 0.5C

イ．品名 
ロ．極性 
ハ．ロット番号 

0.85+0.2
−0.1

0.45+0.2
−0.1

1.35

イ 
ロ 
ハ 

±0.15

1.35±0.15

2.4±0.2

10.0±0.2 4.2±0.2

2.8

2.54

Sタイプ Rタイプ 

2.54

8.
4

±0
.2

16
.9

13
.0

m
in

±0
.3

4.
0±0

.2
3.

9
0.

8
±0

.2
±0

.2

3.3φ ±0.2

±0.2 0.5C

16
.9

(1
3.

5)
8.

4
0.

8
3.

9
4.

0

10.0

2.2
2.6

4.2
2.8

1.35
0.85

5.08 0.45

3.3

16
.9

(1
3.

5)
8.

4
0.

8
3.

9
4.

0

10.0

2.2
2.6

4.2
2.8

1.35
0.85

5.08 0.45

3.3

外形図一覧

15.6

イ 
ロ 

±0.2 5.5±0.2

3.45±0.2

1.75±0.15

2.15±0.15

5.45±0.1 3.35

0.8

±0.25.45

1.5 4.4 1.5

±0.1

3.3φ ±0.2

1.05+0.2
−0.1

0.65+0.2
−0.1

23
.0

5.
5

±0
.3 9.

5
±0

.2

0.
8

1.
6

3.
3

3.
0

±0
.2

イ：品名 
ロ：ロット番号 

・No. 13  Axial（φ4.0/φ0.78） ・No. 14  Axial（φ4.0/φ0.98） ・No. 15  Axial（φ5.2/φ1.2）

イ．品名 
ロ．極性 
ハ．ロット番号 

15.6

イ 
ロ 
ハ 

±0.3 5.5±0.2

±0.2

3.35±0.2

0.8

3.3

5.
5

3.
0

φ ±0.2

1.75±0.15

1.05+0.2
−0.1

0.65+0.2
−0.15.45±0.15.45±0.1

0.
8

1.
6

1.
6

3.
3

±0
.2

23
.0

±0
.2 9.

5
±0

.2

3.45

7.5±0.17.5±0.1 2.5±0.1

30±0.2 4.6±0.2

C3
15±0.2 3.6±0.2

1
2

0.7

(4
.5

)

(1
7.

5)

20
±0

.2

3.
8±

0.
2 3.

2±
0.

2

511
±0

.2

10±0.1

2.7±0.1

+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

+0.2
–0.1

① ③ ④ ② 

・No. 16  Axial（φ6.5/φ1.4） ・No. 17  Axial（φ10.0/φ1.3） ・No. 18  TO-220F（2素子）

・No. 19  TO-220F（Center-tap） ・No. 20  TO-220F2Pin ・No. 21  TO-220F2Pin（2素子）

・No. 22  TO3PF  ・No. 23  TO3PF2Pin ・No. 24  RBV-60
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製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

2SA1186

2SA1215

2SA1216

2SA1294

2SA1295

2SA1303

2SA1386

2SA1386A

2SA1488

2SA1488A

2SA1492

2SA1493

2SA1494

2SA1567

2SA1568

2SA1667

2SA1668

2SA1673

2SA1693

2SA1694

2SA1695

2SA1725

2SA1746

2SA1859

2SA1859A

2SA1860

2SA1907

2SA1908

2SA1909

2SA2151

2SA2151A

2SA2223

2SB1257

2SB1258

2SB1259

2SB1351

2SB1382

2SB1383

2SB1420

2SB1559

2SB1560

2SB1570

2SB1587

2SB1588

2SB1647

2SB1648

2SB1649

2SC2837

2SC2921

2SC2922

2SC3263

2SC3264

2SC3284

2SC3519

2SC3519A

2SC3835

2SC3851

2SC3851A

2SC3852

2SC3852A

2SC3856

2SC3857

2SC3858

2SC3927

2SC4024

2SC4131

2SC4138

2SC4140

2SC4153

2SC4300

2SC4301

2SC4304

2SC4381

2SC4382

2SC4388

2SC4445

2SC4466

2SC4467

2SC4468

2SC4495

2SC4511

2SC4518

2SC4518A

2SC4546

2SC4706

2SC4883

2SC4883A

2SC4886

2SC5071

2SC5099

2SC5100

2SC5101

2SC5130

2SC5287

2SC6011

2SC6011A

2SC6145

2SD1785

2SD1796

2SD2014

2SD2015

2SD2016

2SD2017

2SD2045

2SD2081

2SD2082

2SD2083

2SD2141

2SD2389

2SD2390

2SD2401

2SD2438

2SD2439

2SD2560

2SD2561

2SD2562

2SD2641

2SD2642

2SD2643

2SK2420

2SK2701A

2SK2778

2SK2779

2SK2803

2SK2848

2SK2943

2SK3003

2SK3004

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

汎用

汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

汎用(Low VCE(sat))

汎用(Low VCE(sat))

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

DC-DCコンバータ用 /汎用

汎用

汎用

汎用(High hFE, Low VCE(sat))

汎用(High hFE, Low VCE(sat))

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

DC-DCコンバータ用 /汎用

DC-DCコンバータ用 /汎用

スイッチング電源AC100V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC100V 系入力用/汎用

DC-DCコンバータ用 /汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 温度補償用 /汎用(High hFE, Low VCE(sat))

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC100V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオドライブ用 /汎用

オーディオ 出力用(LAPT)/汎用

スイッチング電源AC100V 系入力用/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

スイッチング電源AC100V 系入力用/汎用

スイッチング電源AC200V 系入力用/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

オーディオ 出力用(シングルエミッタ)/汎用

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

汎用(ダーリントン)

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

オーディオ 出力用(ダーリントン)/汎用

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

品名順索引

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

206

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

214

214

214

214

214

214

214

214

214



267品名順索引

製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

2SK3199

2SK3710A

2SK3711

2SK3800

2SK3801

A1101ELH

A1101EUA

A1101LLH

A1101LUA

A1102ELH

A1102EUA

A1102LLH

A1102LUA

A1103ELH

A1103EUA

A1103LLH

A1103LUA

A1104ELH

A1104EUA

A1104LLH

A1104LUA

A1106ELH

A1106EUA

A1106LLH

A1106LUA

A1120ELH

A1120EUA

A1120LLH

A1120LUA

A1140ELH

A1140EUA

A1140LLH

A1140LUA

A1141ELH

A1141EUA

A1141LLH

A1141LUA

A1142ELH

A1142EUA

A1142LLH

A1142LUA

A1143ELH

A1143EUA

A1143LLH

A1143LUA

A1145ELH

A1145EUA

A1145LLH

A1145LUA

A1146ELH

A1146EUA

A1146LLH

A1146LUA

A1147ELH

A1147EUA

A1147LLH

A1147LUA

A1148ELH

A1148EUA

A1148LLH

A1148LUA

A1202ELH

A1202EUA

A1202LLH

A1202LUA

A1203ELH

A1203EUA

A1203LLH

A1203LUA

A1210ELH

A1210EUA

A1210LLH

A1210LUA

A1211ELH

A1211EUA

A1211LLH

A1211LUA

A1212ELH

A1212EUA

A1212LLH

A1212LUA

A1213ELH

A1213EUA

A1213LLH

A1213LUA

A1214ELH

A1214EUA

A1214LLH

A1214LUA

A1220ELH

A1220EUA

A1220LLH

A1220LUA

A1221ELH

A1221EUA

A1221LLH

A1221LUA

A1222ELH

A1222EUA

A1222LLH

A1222LUA

A1324ELH

A1324EUA

A1324LLH

A1324LUA

A1325ELH

A1325EUA

A1325LLH

A1325LUA

A1326ELH

A1326EUA

A1326LLH

A1326LUA

A1421LK

A1422LK

A1423LK

A1425LK

A3230ELH

A3230EUA

A3230LLH

A3230LUA

A3901SEJ

A3938SLD

A3950SEU

A3950SLP

A3959SB

A3959SLB

A3959SLP

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(ユニポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(バイポーララッチ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(リニアセンサ)

ホールIC(ギアトゥースセンサ)

ホールIC(ギアトゥースセンサ)

ホールIC(ギアトゥースセンサ)

ホールIC(ギアトゥースセンサ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

ホールIC(バイポーラスイッチ)

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/ブラシ付きDCモータ駆動用IC

モータ駆動用IC-ブラシレスDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/ブラシ付きDCモータ駆動用IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/ブラシ付きDCモータ駆動用IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用IC/ブラシ付きDCモータ駆動用IC

214

214

214

214

214

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

194

194

194

194

134

172

168

168

140

140

140



268 品名順索引

製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

A3966SLB

A3967SLB

A3968SLB

A3977SED

A3977SLP

A3982SLB

A3983SLP

A3984SLP

A3987SLP

A3988SEV

A3989SEV

A3995SEV

A4403GEU

A4490EES

A4931MET

A4983SET

A8426EES

A8436EEJ

A8437EEJ

A8439EEJ

A8447SLJ

AB01B

ACS712ELCTR-05B-T

ACS712ELCTR-20A-T

ACS712ELCTR-30A-T

ACS713ELCTR-20A-T

ACS713ELCTR-30A-T

ACS758LCB-050B-PFF

ACS758LCB-100B-PFF

ACS758KCB-150B-PFF

ACS758ECB-200B-PFF

AG01

AG01A

AK 04

AK 06

AK 09

AL01

AL01Z

AM01

AM01A

AM01Z

AP01C

AS01

AS01A

ATS617LSG

ATS667LSG

ATS682LSH

AU01

AU01A

AU01Z

AU02

AU02A

AU02Z

EG01

EG01A

EG01C

EG 1

EG 1A

EH 1

EK 04

EK 06

EK 09

EK 14

EK 16

EK 19

EKV550

EL02Z

EL 1

EL 1Z

EM01

EM01A

EM01Z

EM 1

EM 1A

EM 1B

EM 1C

EM 1Y

EM 1Z

EM 2

EM 2A

EM 2B

EN 01Z

EP01C

ES01A

ES01F

ES 1

ES 1F

ES 1Z

EU01

EU01Z

EU02

EU02A

EU02Z

EU 1

EU 1Z

EU 2

EU 2A

EU 2Z

FGM603

FGT312

FGT313

FGT412

FGT612

FKP202

FKP250A

FKP252

FKP253

FKP280A

FKP300A

FKP330C

FKV460S

FKV550N

FKV550T

FKV575

FKV660S

FM2-2202

FMB-2204

FMB-2304

FMB-2306

FMB-24

FMB-24H

FMB-24L

FMB-24M

FMB-26

FMB-29

FMB-29L

FMB-G14

FMB-G14L

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ダイオード

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

トランジスタ

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-多出力タイプ(3出力・面実装)

モータ駆動用IC-ブラシレスDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

フォトフラッシュ充電用 IC

フォトフラッシュ充電用 IC

フォトフラッシュ充電用 IC

フォトフラッシュ充電用 IC

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

超高速整流ダイオード(Axial)

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

電流センサ

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

ホールIC(サブアッセンブリ)

ホールIC(サブアッセンブリ)

ホールIC(サブアッセンブリ)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

MOS FET

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

IGBT

IGBT

IGBT

IGBT

IGBT

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

MOS FET

超高速整流ダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム2pin)

136

146

162

150

150

138

148

152

154

144

166

164

42

102

174

156

192

192

192

192

44

257

197

197

197

197

197

197

197

197

197

256

256

258

259

259

256

255

251

251

251

257

253

254

195

195

195

253

254

253

253

254

253

256

256

257

256

256

253

258

259

259

258

259

259

214

255

256

255

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

255

257

254

254

253

254

253

253

253

253

254

253

253

253

253

254

253

218

218

218

218

218

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

255

258

258

259

258

258

258

258

259

259

259

258

258
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ページ

品名順索引

FMB-G16L

FMB-G19L

FMB-G24H

FMC-26U

FMC-26UA

FMC-28U

FMC-28UA

FMC-G28S

FMC-G28SL

FMD-1056S

FMD-1106S

FMD-4204S

FMD-4206S

FMD-G26S

FME-2106

FME-24H

FMEN-210A

FMEN-210B

FMEN-215A

FMEN-220A

FMEN-220B

FMEN-230A

FMEN-230B

FMEN-420A

FMEN-420B

FMEN-430A

FMG-14R

FMG-14S

FMG-24R

FMG-24S

FMG-26R

FMG-26S

FMG-G26S

FMG-G2CS

FMJ-2303

FMJ-23L

FML-12S

FML-13S

FML-14S

FML-22S

FML-23S

FML-24S

FML-4202S

FML-4204S

FML-G12S

FML-G13S

FML-G14S

FML-G16S

FML-G22S

FMM-22R

FMM-22S

FMM-24R

FMM-24S

FMM-26R

FMM-26S

FMN-1056S

FMN-1106S

FMN-2206S

FMN-4206S

FMN-G12S

FMN-G14S

FMN-G16S

FMNS-1106S

FMQ-G1FS

FMQ-G2FLS

FMQ-G2FMS

FMQ-G2FS

FMQ-G5FMS

FMQ-G5GS

FMU-12R

FMU-12S

FMU-14R

FMU-14S

FMU-16R

FMU-16S

FMU-22R

FMU-22S

FMU-24R

FMU-24S

FMU-26R

FMU-26S

FMU-G16S

FMU-G26S

FMU-G2FS

FMV-G5FS

FMW-2106

FMW-2156

FMW-2204

FMW-2206

FMW-24H

FMW-24L

FMW-4306

FMX-12S

FMX-2203

FMX-22S

FMX-22SL

FMX-23S

FMX-4202S

FMX-4203S

FMX-4206S

FMXA-1054S

FMXA-1104S

FMXA-1106S

FMXA-2102ST

FMXA-2153S

FMXA-2202S

FMXA-2203S

FMXA-4202S

FMXA-4203S

FMXA-4204S

FMXA-4206S

FMX-G12S

FMX-G14S

FMX-G16S

FMX-G22S

FMX-G26S

FMXJ-2164S

FMXK-1086S

FMXK-1106S

FMXK-2206S

FMY-1036S

FMY-1106S

FMY-2206S

MGD623N

MGD623S

MPE-220A

MPEN-230AF

MPL-102S

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

トランジスタ

トランジスタ

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ショットキバリアダイオード(フレーム2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

電源整流ダイオード(フレーム)

電源整流ダイオード(フレーム)

電源整流ダイオード(フレーム)

電源整流ダイオード(フレーム)

電源整流ダイオード(フレーム)

電源整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

高速整流ダイオード(フレーム-2pin)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

ショットキバリアダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム2pin)

超高速整流ダイオード(フレーム)

高速整流ダイオード(フレーム2pin)

高速整流ダイオード(フレーム2pin)

高速整流ダイオード(フレーム)

IGBT

IGBT

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

259

259

258

256

257

257

257

257

257

256

256

256

256

256

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

256

256

256

256

256

256

256

257

260

260

255

255

256

255

255

256

255

256

255

255

256

256

255

251

251

251

251

251

251

256

256

256

256

255

256

256

256

254

254

254

254

254

254

253

253

253

253

254

254

253

253

253

253

254

254

254

254

254

254

259

259

258

259

258

258

259

255

255

255

255

255

255

255

256

256

256

256

255

255

255

255

255

255

256

256

255

256

256

255

256

256

256

256

256

254

254

254

218

218

258

260

255



270 品名順索引

製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

MPL-1036S

PG001M

RA 13

RBV-1306

RBV-1506

RBV-1506J

RBV-1506S

RBV-150C

RBV-2506

RBV-3006

RBV-601

RBV-602

RBV-602L

RBV-604

RBV-606

RBV-608

RC 2

RD1015

RD 2A

RD3035

RF 1A

RF 1B

RG 1C

RG 2

RG 2A

RG 4AS

RG 4C

RG 4S

RG 10

RG 10A

RH 1A

RH 1B

RH 1C

RH 1Z

RH 2D

RH 2F

RH 3F

RH 3G

RH 4F

RJ 43

RK 14

RK 16

RK 19

RK 34

RK 36

RK 39

RK 44

RK 46

RK 49

RL 2

RL 2Z

RL 3

RL 3A

RL 3Z

RL 4A

RL 4Z

RL 10Z

RM 1

RM 1A

RM 1B

RM 1C

RM 1Z

RM 2

RM 2A

RM 2B

RM 2C

RM 2Z

RM 3

RM 3A

RM 3B

RM 3C

RM 4

RM 4A

RM 4AM

RM 4C

RM 4Y

RM 4Z

RM 10

RM 10A

RM 10B

RM 10Z

RM 11A

RM 11B

RM 11C

RN 1Z

RN 2Z

RN 3Z

RN 4A

RN 4Z

RO 2

RO 2B

RO 2C

RO 2Z

RP 1H

RP 3F

RS 1A

RS 1B

RS 3FS

RS 4FS

RU 1

RU 1A

RU 1B

RU 1C

RU 1P

RU 2

RU 2AM

RU 2B

RU 2C

RU 2M

RU 2Z

RU 20A

RU 3

RU 3A

RU 3AM

RU 3B

RU 3C

RU 3M

RU 30

RU 30Z

RU 31

RU 4

RU 4A

RU 4AMS

RU 4B

RU 4C

RU 4D

RU 4DS

RU 4M

ダイオード

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

超高速整流ダイオード(面実装)

モータ駆動用 IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用IC(SLA704xM用シリアル 信号発生器)

ショットキバリアダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード-FRD(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

電源整流ダイオード(ブリッジ)

高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

電源整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

255

132

259

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

252

254

256

256

256

254

254

257

256

256

256

257

256

256

256

254

254

254

253

254

254

254

254

254

260

258

259

259

258

259

259

258

259

259

256

255

256

256

255

256

255

255

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

255

255

255

256

255

251

251

251

251

257

254

254

254

254

254

253

254

254

254

257

254

254

254

254

253

253

254

253

254

254

254

254

253

253

253

253

253

254

254

254

254

254

254

253
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製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

RU 4Z

RW54

RX 3Z

RX 10Z

RY2A

RY3A

SAI01

SAI02

SAI03

SCM1101M

SCM1101MF

SCM1103M

SCM1104M

SCM1104MF

SCM1105MF

SCM1106M

SCM1106MF

SCM1110MF

SDA05

SDC03

SDC04

SDC06

SDC07

SDH02

SHV-06EN

SHV-08EN

SI-3002KWM

SI-3010KD

SI-3010KF

SI-3010KM

SI-3010LLSL

SI-3011ZD

SI-3011ZF

SI-3012KD

SI-3012KM

SI-3012KS

SI-3012LU

SI-3018LSA

SI-3025KM

SI-3025KS

SI-3025LSA

SI-3033KD

SI-3033KM

SI-3033KS

SI-3033LSA

SI-3033ZD

SI-3050KD

SI-3050KM

SI-3050LSA

SI-3090KM

SI-3120KM

SI-7321M

SI-7510

SI-8001FDE

SI-8001FDL

SI-8001FFE

SI-8005Q

SI-8008HD

SI-8008HFE

SI-8008TFE

SI-8008TM

SI-8010GL

SI-8010Y

SI-8011NVS

SI-8015JF

SI-8033JD

SI-8033JF

SI-8033S

SI-8033SD

SI-8033W

SI-8050E

SI-8050HFE

SI-8050JD

SI-8050JF

SI-8050S

SI-8050SD

SI-8050TFE

SI-8050W

SI-8050Y

SI-8090JD

SI-8090S

SI-8105QL

SI-8120JD

SI-8120JF

SI-8120S

SI-8150S

SI-8205NHD

SI-8401L

SI-8405NH

SI-8405NL

SI-8501L

SI-8511NVS

SJPA-D3

SJPA-H3

SJPA-L3

SJPB-D4

SJPB-D6

SJPB-D9

SJPB-H4

SJPB-H6

SJPB-H9

SJPB-L4

SJPB-L6

SJPD-D5

SJPD-L5

SJPE-H3

SJPE-H4

SJPJ-D3

SJPJ-H3

SJPJ-L3

SJPL-D2

SJPL-F4

SJPL-H2

SJPL-L4

SJPL-H6

SJPM-H2

SJPW-F6

SJPX-F2

SJPX-H3

SJPX-H6

SJPZ-E20

SJPZ-E33

SJPZ-K28

SJPZ-N18

SJPZ-N27

SJPZ-N33

SJPZ-N40

SKP202

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

ダイオード

ダイオード

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

トランジスタ

高速整流ダイオード(Axial)

ショットキバリアダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

超高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

高速整流ダイオード(Axial)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

高圧整流ダイオード

高圧整流ダイオード

レギュレータIC-多出力タイプ(2出力・面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(リード挿入)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(リード挿入)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

レギュレータIC-ドロッパ方式(面実装)

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-5相ステッピングモータ駆動用コントロールIC

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(同期整流・面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(同期整流・面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(L付)

レギュレータIC-スイッチング方式(同期整流・面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(同期整流・面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(L付)

レギュレータIC-スイッチング方式(同期整流・面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

電源整流ダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

MOS FET

253

258

255

255

254

254

34

34

34

188

188

188

188

188

188

188

188

188

220

220

220

220

220

220

261

261

100

20

28

16

24

26

30

20

16

14

10

12

16

14

12

20

16

14

12

26

20

16

12

16

16

126

160

54

54

70

52

56

72

62

40

64

74

76

60

38

60

66

46

36

58

72

38

60

66

46

62

36

74

38

66

68

38

60

66

66

84

90

82

78

90

80

259

259

259

258

258

258

258

258

258

258

258

255

255

260

260

260

260

260

255

255

255

255

255

251

258

255

255

255

262

262

262

262

262

262

262

214



272 品名順索引

製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

SKP253

SLA0201

SLA4030

SLA4031

SLA4041

SLA4051

SLA4052

SLA4060

SLA4061

SLA4070

SLA4071

SLA4390

SLA5022

SLA5037

SLA5041

SLA5059

SLA5060

SLA5061

SLA5064

SLA5065

SLA5068

SLA5073

SLA5074

SLA5075

SLA5085

SLA5086

SLA5096

SLA5201

SLA5212

SLA5222

SLA6012

SLA6020

SLA6022

SLA6023

SLA6024

SLA6026

SLA6805MP

SLA6816MP

SLA6826M

SLA6827M

SLA6828M

SLA6845M

SLA6868M

SLA7022MU

SLA7024M

SLA7026M

SLA7027MU

SLA7029M

SLA7031M

SLA7032M

SLA7033M

SLA7042M

SLA7044M

SLA7050M

SLA7051M

SLA7052M

SLA7060M

SLA7061M

SLA7062M

SLA7065M

SLA7066M

SLA7067M

SLA7070MPR

SLA7070MR

SLA7071MPR

SLA7071MR

SLA7072MPR

SLA7072MR

SLA7073MPR

SLA7073MR

SLA7075MPR

SLA7075MR

SLA7076MPR

SLA7076MR

SLA7077MPR

SLA7077MR

SLA7078MPR

SLA7078MR

SLA7080MPR

SLA7080MR

SLA7081MPR

SLA7081MR

SLA7082MPR

SLA7082MR

SLA7083MPR

SLA7083MR

SLA7611M

SMA4020

SMA4021

SMA4030

SMA4032

SMA4033

SMA4036

SMA5106

SMA5112

SMA5117

SMA5118

SMA5125

SMA5127

SMA5130

SMA5131

SMA5132

SMA5133

SMA6010

SMA6080

SMA6511

SMA6821MP

SMA6822MP

SMA6823MP

SMA6861M

SMA6862M

SMA6863M

SMA7022MU

SMA7029M

SMA7036M

SPB-64S

SPB-G34S

SPB-G54S

SPB-G56S

SPI-6631M

SPI-7210M

SPI-7215M

SPI-8001TW

SPI-8002TW

SPI-8003TW

SPI-8010A

SPX-62S

SPX-G32S

トランジスタ

サイリスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

IC

IC

IC

IC

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

MOS FET

サイリスタアレイ

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-ソースドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-モータドライブ用(Hブリッジ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(5相モータ)

アレイ-モータドライブ用(5相モータ)

アレイ-モータドライブ用(5相モータ)

アレイ-モータドライブ用(5相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-部分PFC用

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-3相ステッピングモータ駆動用 IC

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-ソースドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(フライホイールダイオード内蔵)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-モータドライブ用(ステッピングモータ2電源駆動)

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータユニポーラ駆動用 IC

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

ショットキバリアダイオード(面実装)

モータ駆動用IC-ブラシレスDCモータ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

モータ駆動用IC-2相ステッピングモータバイポーラ駆動用 IC

レギュレータIC-多出力タイプ(2出力・面実装)

レギュレータIC-多出力タイプ(2出力・面実装)

レギュレータIC-多出力タイプ(2出力・面実装)

レギュレータIC-スイッチング方式(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

超高速整流ダイオード(面実装)

214

238

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

182

182

178

178

178

182

182

108

112

112

112

108

114

114

114

122

122

116

116

116

128

128

128

124

124

124

118

118

118

118

118

118

118

118

130

130

130

130

130

130

130

130

120

120

120

120

120

120

120

120

158

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

221

221

221

178

178

178

182

182

182

108

108

110

258

258

258

258

176

142

142

96

96

96

48

255

255
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製品名 区　分 製品説明 掲載
ページ製品名 区　分 製品説明 掲載

ページ

品名順索引

STA203A

STA301A

STA302A

STA303A

STA322A

STA401A

STA402A

STA403A

STA404A

STA406A

STA408A

STA412A

STA413A

STA421A

STA431A

STA434A

STA457C

STA460C

STA471A

STA472A

STA473A

STA475A

STA481A

STA485A

STA491A

STA6940M

STA801M

STA811M

STA821M

STD01N

STD01P

STD03N

STD03P

SV-3SS

SV-4SS

SX68001M

SX68002M

SX68003M

SZ-10N27

SZ-10N40

SZ-10NN27

SZ-10NN40

TF361H-A

TF541S-A

TF561S-A

TFA37S

TFA38S

TFA57S

TFA58S

TFA87S

TFA88S

TFA107S

TFA108S

TFC563D

TMA104S-L

TMA106G-L

TMA106H-L

TMA106S-L

TMA124S-L

TMA126G-L

TMA126H-L

TMA126S-L

TMA164B-L

TMA164P-L

TMA164S-L

TMA166B-L

TMA166G-L

TMA166H-L

TMA166P-L

TMA166S-L

TMA204S-L

TMA206S-L

TMA254B-L

TMA256B-L

TMA34S-L

TMA36G-L

TMA36H-L

TMA36S-L

TMA54S-L

TMA56G-L

TMA56H-L

TMA56S-L

TMA84S-L

TMA86G-L

TMA86H-L

TMA86S-L

TMB166S-L

TMB206S-L

VR-60SS

VR-61SS

サイリスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

IC

IC

IC

IC

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

トランジスタ

ダイオード

ダイオード

IC

IC

IC

ダイオード

ダイオード

ダイオード

ダイオード

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

ダイオード

ダイオード

トライアックアレイ

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)/モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)/モータドライブ用(3相モータ)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-モータドライブ用(Hブリッジ)

アレイ-モータドライブ用(Hブリッジ)

アレイ-モータドライブ用(Hブリッジ)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-ソースドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(汎用)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-シンクドライブ用(C-E間アバランシェダイオード内蔵)

アレイ-モータドライブ用(Hブリッジ)

モータ駆動用IC-ブラシ付きDCモータ駆動用 IC

レギュレータIC-多出力タイプ(2出力・リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(フライホイールダイオード内蔵・リード挿入)

レギュレータIC-スイッチング方式(フライホイールダイオード内蔵・リード挿入)

オーディオ 出力用(温度補償機能内蔵ダーリントン)

オーディオ 出力用(温度補償機能内蔵ダーリントン)

オーディオ 出力用(温度補償機能内蔵ダーリントン)

オーディオ 出力用(温度補償機能内蔵ダーリントン)

シリコンバリスタ-対称型(Axial)

シリコンバリスタ-対称型(Axial)

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

モータ駆動用IC-高圧3相モータ駆動用 IPM

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

パワーツェナーダイオード(面実装)

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ

サイリスタ(HIDランプ駆動用)

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

240

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

170

94

86

88

210

210

210

210

263

263

180

180

180

262

262

262

262

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

263

263

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

トライアック

シリコンバリスタ-対称型(Axial)

シリコンバリスタ-対称型(Axial)
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●ホームページ   http://www.sanken-ele.co.jp

■営業品目 パワーIC　コントロールIC　ホールIC　バイポーラトランジスタ　MOS FET　IGBT　サイリスタ　整流ダイオード　LED（発光ダイオード）
 CCFL（冷陰極蛍光管）　スイッチング電源　UPS（無停電電源装置）　直流電源装置　インバータ　高光度航空障害灯システム　各種電源装置・機器

サンケン電気の製品は、この認証基準に基づいた厳格な品質管理体制、
環境管理体制を経て皆様にお届けしています。ISO9001/14001を取得サンケン電気株式会社

〒171-0021  東京都豊島区西池袋1‐11‐1（メトロポリタンプラザビル）
TEL 03‐3986‐6166　FAX 03‐3986‐1400
〒530-0057  大阪市北区曽根崎2-12-7 （梅田第一ビル）
TEL 06‐6312‐8716　FAX 06‐6312‐8719
〒450-0002  名古屋市中村区名駅4-26-22 （名駅ビル）
TEL 052‐581‐2767　FAX 052‐562‐5801
〒812-0011  福岡市博多区博多駅前2-2-1（福岡センタービル）
TEL 092‐411‐5871　FAX 092‐473‐5232

東京事務所
　
大 阪 支 店
　
名古屋営業所
　
九州営業所

SANKEN ELECTRIC SINGAPORE PTE., LTD.
TEL 65-291-4755    FAX 65-297-1744
150 Beach Road, No. 14-03 The Gateway West, 0718 Singapore

SANKEN ELECTRIC SINGAPORE PTE., LTD.     
Malaysia Representative Office     
TEL 60-3-2284-1769   FAX 60-3-2282-6345
Block B-20-5, Level 20, Northpoint Midvalley City, 
No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

SANKEN ELECTRIC KOREA CO., LTD.
TEL 82-2-714-3700    FAX 82-2-3272-2145
Yeouido B/D 16F, 23-10, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-734, Korea

SANKEN ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.
TEL 86-21-5208-1177   FAX 86-21-5208-1757
Room3202, Maxdo Centre, Xingyi Road 8, Changning district, Shanghai, China

SANKEN ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.SHENZHEN OFFICE
TEL 86-755-3391-9356/9358     FAX 86-755-3391-9368
Room1013, Xinhua Insurance Building, Mintian Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong, China

SANKEN ELECTRIC HONG KONG CO., LTD.
TEL 852-2735-5262   FAX 852-2735-5494
Suite 1026 Ocean Centre, Canton Road, Tsmshatsui, Kowloon, Hong Kong

TAIWAN SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
TEL 886-2-2356-8161  FAX 886-2-2356-8261
Room 1801, 18th Floor, 88 Jung Shiau East Road, Sec. 2 Taipei 100, Taiwan R.O.C.

SANKEN POWER SYSTEMS (UK) LTD.
TEL 44-1656-869-100   FAX 44-1656-869-162
Pencoed Technology Park Pencoed, Bridgend CF35 5HY, United Kingdom

ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
TEL 1-508-853-5000  FAX 1-508-853-7895
115 Northeast Cutoff Worcester, Massachusetts 01606, U.S.A.
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